Werter Leser!

Mit dem vorliegenden Band unserer Datenbuchreihe schlieBen
wir die Veroffentlichungen zu den in der DDR verfiigbaren
aktiven elektronischen Bauelementen ab.

Auf Grund der verdnderten marktwirtschaftlichen Bedingun-
gen haben wir uns bemtiiht, Moglichkeiten fiir die Veréffent-
lichungen von Bauelementedaten des Weltmarktes zu erschlie-
Ben. Gleichzeitig werden wir dem berechtigten Wunsch ent-
sprechen und Informationen =zu passiven Bauelementen in
die Datenbuchreihe aufnehmen. Deshalb wird als nidchste
Veroffentlichung ein Datenbuch zu passiven Bauelementen
(Kondensatoren) der Firma Spraque durch uns erscheinen.

Gleichzeitig mochte wir Sie informieren, daB diese Daten-
buchreihe mit der vorliegenden Ausgabe beginnend nur noch
durch das Applikationszentrum Elektronik herausgegeben wird.
Private Interessenten wenden sich bitte auch direkt an den
AEB. '

Applikationszentrum Elektronik

Mikroelektronik
Gesamtubersicht




Dem Anwender soll durch diese Ubersicht mit
den wichtigsten Grenz- und Kenndaten die
Auswahl der jeweils in Frage kommenden
Typen erleichtert werden.

Bauelemente, die nur noch fiir Ersatzzwecke
vorgesehen sind, wurden nicht aufgenommen.
Die angegebenen Daten und Parameter dienen
der Information, sie geben keine Auskunft iiber
Liefermoglichkeiten.

Anderungen, die durch den technischen Fort-

schritt bedingt sind, behalten wir uns vor.

Schaltkreise fiir die

Konsumgiiterelektronik




A 202 D Aufnahme-, Mikrofon- und Wiedergabeversta'rker Der bipolare Schaltkreis A 202 D ist ein Aufnahmeverstdrker mit automatischer Aussteue-
y

rungsregelung, Mikrofonverstidrker und Wiedergabevorverstérker fir den Einsat= in Kasset-
tenrecordern.
Yec Uee
Eigenschaften
Ir-—_- 6 T T s 1 .
| ! ! _ Rauscharmer linearer Vorverstérker,
D Ao l ’_\l 11'} - umschaltbare externe Gegenkopplung fiir Mikrofonaufnahme und Wiedergabe,
l‘ Aufnahme- f\'Utf,mu' ‘+“_‘ _ automatische Aussteuerungsregelung zur Unterdriickung kurzzeitiger Storsignale,
& Ische
W Vorverstrker verstdrker Aussteue- 13}
rungs- . i .
:) ; regelung Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert:
w o
L_ 25 13 8 7 10 9 s |0 I _JI - Vorverstérker,
T T - Aufnahmeverstéirker,
Il 1_ 1— T _ automatische Aussteuerungsregelung.
I .
m."g: w '_‘F?equogzubhiin- Fiir léinger anliegende groBe Eingangspegel regelt die automatische Aussteuerungsrege-
+ gige Gegen- o , A
Gagcn-“h \—&)—4 k°PP|“n0'g ';iil' v lung nach der von T bestimmten Verweilzeit sehr schnell ab. Die RC-Kombination an
ki A ) . .
‘:&"X‘:TW Y ARundfunk < aihdhme Pin 12 bestimmt die Aufregelzeit.
. " \:A
Zur NF- Vom AM-FM- Ausgewiihlte Kennwerte
Endstute Demodulator
Betriebsspannung UCC =5 ... 12V
Stromaufnahme Vorverstérker IlG < 8 mA
Ubersichtssehaltplan Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4) S:;?&iufnahme Aufnahmever- I <16 mA
Typstandard: TGL 35767 . 15 _
Ausgangsspannung Vorverstérker UO4 = 5V
Ausgangsspannung Aufnahmever-
i ' Stiirgor Ugg = 800 ... 1600 mV
Bezeichnung der Anschlilsse S 2 %
Klirrfaktor Vorverstérker kVV =0,35 ... 1,2 %
i . irrfaktor Aufnahmeverstérker k =0,4 ... 1,2%
1 Eingang Vorverstirker (VV) 9 Ausgang AV Klirriaktor v AV ’
i srauschspannung Vorver-
2 Emitter Eingangstransistor VV 10 Masse AV und AA E;gf;:rg P g Uy = 0,5 uv
3 NF-Massepunkt VV 11 Anschluf Integrationskon- (f = 0,3 ... 15 kHz)
4 Ausgang VV densator
5 Masse VV und AA 12 Anschluf} regelzeitbestimmen-
6 Ausgang automatische Aussteue- des RC-Glied
rungsregelung (AA) 13 Eingang AA
7 Invertierender Eingang Aufnahme- 14 Eingang AA
verstérker (AV) 15 Betriebsspannung AV und AA
8 Nichtinvertierender Eingang AV 16 Betriebsspannung VV




A 210 E, K 6-W-NPF-Leistungsverstiirker Der bipolare Schaltkreis A 210 E bzw. A 210 K ist ein 6-W-NF-Leistungsverstéirker fiir
) den Einsatz in NF-Endverstérkern bzw. Vertikalablenkstufen von TV-Geréiten. Er wird in

cinem speziellen 13poligen DIP-Plastgehduse gefertigt, bei dem Anschliisse als Kiihlfahne
r __________________ 7 herausgeflihrt werden. Es gibt, angepaBt an den jeweiligen Einsatzfall ,zwei unterschied-
prbeitspunktelnstellung - b liche Bauformen. Bauform A4 (A 210 E) nach TGL 26713 mit seitlich abstehenden Kiihl--
automatische Mittenspannungsregelung . G : ;

| fahnen fiir den AnsehluB von Kiihikérpern. Freitragend und ohne Kiihlkdrper ist diese

cC yariante fir eine Ausgangsleistung bis 1,3 W verwendbar. Bauform A5 (A 210 K) mit

aufgepreBtem Kiihlkdrper.

-~
By

|

14

End- .
. Eigenschaften
verstér- r———-TL
mr — ker :
drmeschutz- | . : |
schaltung | _ Hoher Eingangswiderstand, ’
l - hohe Verstérkung, ;
—_ Il - groBer Betriebsspannungsbereich,
i - geringer Ruhestrombedarf, i
~~~~~~~~~~ ‘Jf“ e = U Hp halt }
10] | 0 - Warmeschutzschaltung. b
- 1.
‘::‘I Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert:
L I
- Vorverstérker,
. . - Wérmeschutzschaltung
Ubersichtsschaltplan . ; '
Bauform: DIP-12, Plast mit - Riickkopplungsschleife R6 zwischen AnschluB 12 und Anschluf 6,
Kiinlkdrperansehlu - Arbeitspunkteinstellung (Gleichstromarbeitspunkt) und automatische Mittenspannungs-
A 210 E (Bild 17) regelung.
A 210 K (Bild 18)
Typstandard: TGL 35797 Ausgewiihlte Kennwerte
. Betriebsspannung UCC =4 ...20V
Bezeichnung der Anschliisse Gesamtruhestrom (U, ., = 15 V) I <25 mA
CcC ccQ -
Ausgangsspitzenstrom IOM = 2,5 A
1 Betriebsspannung 7 Entkopplung offene Spannungsverstérkung Auo = 71,5 dB
2, 3, 11 nicht belegt 8 Eingang geschlossene Spannungsverstirkung A =~ = 36,8 dB
4 Bootstrap 9 Vorstufenmasse Ausgangsleistung Py <5,8 W
5 Frequenzkompensation 10 Endstufenmasse (k = 10 %)
6 Gegenkopplung 19 Aus Klirrfaktor k = 0,32 %
usgang (Po < 2,5 W
obere Grenzfrequenz fh = 41 kHz

~1




; A 211 D 1-W-NF-Verstérker Der bipolare Schaltkreis A 211 D ist ein NF-Verstdrker kleiner Leistung flir den Ein-
{ \ satz in Rundfunk- und anderen elektroakustischen Geréten.
i
i J I Eigenschaften
| T T T il ngangowi
% i 42 ”ucc . Hoher Eingangswiderstand,
§ : _ I'} RL - hohe Verstédrkung,
j 8| ¢ - groBer Betriebsspannungsbereich und
s Yy I % ¥ N i - geringer Ruhestrombedarf .
: Vorstufe Endstufe %i—“———{
9% ‘/ ; Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert:
I !
J : ~8k ; - Vorverstirker (Eingangsdifferenzverstirker),
{ ERf : - Treiberstufe,
| 3?,‘"5""" _-“‘"‘q:;"‘_"""“?];“ ‘‘‘‘‘ —‘P','7'—'—‘J - quasikomplementére Endstufe,
10,11, 12 I - Netzwerk zur Regelung der Ausgangsmittenspannung, auf etwa die halbe Betriebsspannung ,
I I
L . L Ausgewéhlte Kennwerte
L : Betriebsspannung UCC = 4,2 ... 186V
Ubersichtssehaltplan Bauform: DIP-14, Plast (Bild 3) Gesamtruhestrom ICCQ <10 mA
Typstandard: TGL 29107 Ausgangsspitzenstrom oy S 1A
. geschlossene Spannungsverstirkung Auon = 47,5 dB
Bezeichnung der Anschliisse Gesamtverlustleistung Piog S1,35W
) Klirrfaktor (Po = 850 mW) k = 1,43 %
1 Bootstrap 8 Eingang
2 Betriebsspannung 9 Gegenkopplung
3, 4, 5 Masse, Vorstufe 10, 11, 12 Masse, Vorstufe
6 Ausgang 13 Frequenzkompensation
7 Masse, Endstufe 14 Frequenzkompensation




Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert:
- ZF-Begrenzerverstérker,

_i o Demodulator mit Phasenschieberkreis ,

- NF-Verstidrker, AFC-Verstérker,

- demo~
dula-
Scnwellwertverstérker tor I

AF C-Aoschaltautoratlk

A 225 D FM-ZP-Verstiirker und Demodulator ber bipolare Schaltkreis A 225 D ist ein FM-ZF-Verstérker und Demodulator vorzugs-
u weise flir den Einsatz im FM-ZF-Teil von Hor-Rundfunk-Empféngern.
5 cc
— ]
iy
. Eigenschaften
1 e 1) 13 v [ Te
B )
| O - InstrumentenanschluB zur Amplitudenanzeige,
; - wahlweise positiv oder negativ gehende Mono-Stereo-Schaltspannung,
| _ AFC-Ausgang mit Abschaltautomatik,
l[ ST 2 ) _ einstellbare Rauschsperre liber einen groBen Eingangspegelbereich, die auch auf Ver-
I e J
; ] Koln- ! _ die Stummschaltung des NF-Verstiirkers ist mit Hilfe des Stummschalttriggers moglich.
|
|
!

B stimmung anspricht,
I
[
|
|
I

- Verstimmindikator,

- Stummschaltirigger,

i - NF-Abschalter,

51:_{7_9 . Schwellwertverstidrker mit AFC-Abschaltautomatik,

- Phasenumkehr,
Die Hauptfunktion tbernimmt ein 8stufiger Begrenzerverstérker, dessen Ausgangssignal dem

|
|
|
|
|
|
|
‘1 '/@ zldenz-| :
f
|
|
|
|
|
|
|
|
!

Ubersichtsschaltplan Bauform: DIP-18, Plast (Bild 8) Demodulator mit Phasenschieberkreis zugefiihrt wird. Das durch Multiplikation gewonnene
Typstandard: TGL 35798 Ausgangssignal des Demodulators wird dem NF-Verstérker, dem AFC-Verstérker sowie
Bezeichnung der Anschlilsse dem Verstimmindikator zugeflihrt. Der Ausgang des AFC-Verstdrkers 1iBt sich durch eine
| Masse " . . Spannungstinderung am Pin 2, dem Eingang des Schwellwertdetektors stromlos schalten.
Eingang fir feldstérkeabhin-

2 Sensor-Eingang fir AFC-Abschaltung gige Abschaltung Ausgewihlte Kennwerte
3 AFC-Abschaltzeitkonstante 14 Instrumentenanschlu und Betriebsspannung U =4 ... 18V
4 TiefpaBkondensator fiir verstimmab- Stereo-Schaltspannung NP-Ausgangsspannung UC? s 270 mV

hiingige NF-Abschaltung (positiv gehend) (UI =10 mV) NE- S
5 AFC-Ausgang 15 Spannung zur Einstellung der Bingangsspannung fiir Begrenzungs-
6 TiefpaBkondensator zur Unterdriickung Rauschsperre und Stereo- einsatz Y < 50 v

des Abschaltknackens bei Verstim- Schaltspannung (negativ ge- AN-Unterdrtickung fAm * 60 a8

mung und zu kleiner Feldstirke hend) NE-Klirrfaktor « < 08%
7 NF-Ausgang 16, 17 Arbeitspunkt-Riickfiihrungen (Sl?arlmi%% znllji-,)FeldstaI‘keanzelge U > 1,6V
8, 11 Begrenzerverstérker-Ausginge des ZF-Verstidrkers (uI = 16 pv) U14 <— 2(’]0 mVy
9, 10 Phasenschieberkreis 18 ZF-Eingang Splannung zur Einstellung der e
12 Betriebsspannung Use Rauschsperre (uI = 16 pv) U15 > 2,2V

(u; = 10 mV) U <1V




A 244 D AM-Empfiinger

[r— s
bei Bedarf
{ | ! Upp 4,5V...15V
| | |
i |
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(14 2 M
{
I 6 - 7F-Stufen
| 5| Oszit- Regelung |
| | 4| lator
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Ubersichtsschaltplan

Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)
S0O-16 (Bild 29)

Bezeichnung der Anschliisse Typstandard: TGL 32650

1, 2 Anschlisse fiir Eingangskreis 9 Regeleingang ZF

3 Regeleingang HF 10 Ausgang Indikator

4, 5, 6 Anschliisse fiir Oszillatorkreis 11, 13 Abblock Kondensator ZF
7 ZF-Ausgang 12 Eingang ZF

8 Masse 14 Betriebsspannung

15, 16 Mischerausgénge
Der Schaltkreis A 244 D ist eine AM-Empféngerschaltung und dient in Verbindung mit
entsprechenden Selektionsmitteln zum Aufbau von AM-Hér-Rundfunk-Empféngern fiir
Frequenzen bis etwa 30 MHz.

Eigenschaften

- Regelbare HF-Vorstufe mit hohem Eingangswiderstand,
~ multiplikative Mischung,

- vierstufiger geregelter ZF-Verstirker,
12

_ externe Demodulation mit Diode,
- Ausgang zur Feldstirkeanzeige und
_ vielseitige Beschaltungsmoglichkeiten (z. B. getrennte Vorstufenregelung, externer

Oszillator usw.).

Folgende Baugruppen sind auf dem -Chip integriert:

- Vorstufe, - HF-Regelung,
_ Misechstufe, - ZF-Stufen und
- Osgillator, - ZF-Stufenregelung.

Das amplitudenmodulierte Eingangssignal wird in einer regelbaren Vorstufe verstdrkt und
in der Mischstufe mit der Oszillatorfrequenz in die ZF-Lage transportiert. Nach der Fil-
terung wird das ZF-Signal in einem vierstufigen regelbaren ZF-Verstdrker verstdrkt und
mit einer Diode demoduliert.

Die Regelung erfolgt fiir die HF und ZIF Uber entsprechende getrennte Regelverstérker,
wobei die ZF-Regelspannung mit einem Instrument zur Feldstdrkeauswertung angezeigt

werden kann.

Ausgewdhlte Kennwerte

Betriebsspannung UCC = 4,5 ... 15V
ZF-Teil
Eingangsspannung ZF-Teil UpgsUpg € 2V
max. Regelumfang ~
(u =10 dB) AAu = 60 dB

o = 143 pv
Regeleinsatzpunkt UpoZF H
max. ZF-Eingangsspannung B
(k = 10 %) Uz Fmax " 290 mV
ZF-Eingangswiderstand ~
(U9 =0 V) RIZF = 2,7 kOhm
(U9 =0,4 V) RIZF = 3,2 kOhm
Ausgangsleitwert Gogp = 9,8 us
Ausgangskapazitét Cozp = Ts5 PF
HEF-Teil
FEingangswiderstand ~
Uy =0 V) Riyp = 8,3 kOhm
(Ug = 0,4 V) Ryyp = 4,1 kOhm
Mischerausgangsleitwert GOHF = 1,6 uS
Mischerausgangskapazitit COHF = 4,2 pF
Steilheit
(Ug = 0 V5 upgy = 500 V) Syp = 28 mS

13




Der A 273 D ist ein bipolarer Schaltkreis zur gleichspannungsgesteuerten Lautstérke- und
er

A 273 D Lautstirke und Balanceeinstellung (Stereo)

Balanceeinstellung fiir NF-Stereosysteme.

It ™ "} Q1
10 R Tt
8 7 { 6 5 02 Eigenschaften
u T - T —— — 8 B ,
12 "I _—I__ . b ; ii i lereokanédle mittels
o] ’—UO _ Kontinuierliches Einstellen der Lautstérke gleichlaufend fiir beide Ster
einstellbarer elektronisches I ce i n
Verstérker, links Potentiometer mit Gleichspannung, A : 1 ktur
nachfolgendem OPV links I . abschaltbare gehdrrichtige Frequenzgangkorrektur, . . Gleich
I kontinuierliche Einstellung -der Lautstdrke-Balance in den Stereokanélen mittels Gleic
Vorspannungs - Ar;‘stletuer- Ansteuer- i
versorgung far schaltung schaltung = nnung .
die Eingtinge ] Lautstdrke, Physiologieteil ™ I spa ¢
11 und 14 Balance ] YEiologtatel
Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert:
elektronisches Potentio-

|
einstellbarer meter mit nachfolgen- l
up, | Verstirker, rechts dem. PV rechts I - Einstellbarer Verstérker,
o D—T—’“’—";ﬁ_", L_IS . Ansteuerschaltung, Lautstérke, Balance,
——— - . J _1 . elektronische Potentiometer mit nachfolgendem Operationsverstérker,
‘ih LI " ) . Ansteuerschaltung, Physiologieteil,
ir L 01 i{SI - Vorspannungsversorgung fiir die Eingéinge 11 und 14.
Up  Up
Zusammen mit dem Schaltkreis A 274 D dient der Schaltkreis A 273 D zum Aufbau von
Ubersichtsschaltplan Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4) kompletten NF-Stereoverstérkern.
Typstandard: TGL 35765
Bezeichnung der Anschliisse : Ausgewdihlte Kennwerte
1, 2 Eingéinge der physiologischen Laut- 10 NF-Massepunkt Betriebsspannung Ucc =13,5 ... 16,5V
stériebeeinflussung rechts 11 Eingang des Lautstérke-~ Stromaufnahme ) ICC < 40 ma
3 Ausgang der physiologischen Laut- Balanceeinstellers links . ?til;iiss%gai?]?g?nglgnce U, g:U 13<_ 12V
stérkebeeinflussung rechts 12 Eingang der Balanceein- - gehdrrichtige Lautstirke U, < 3V
4 Anschlu8 fiir Widerstand zum Ein- stellspannung Lastwiderstand Ry > 4,7 kOhm
schalten der physiologischen Laut- 13 Eingang der Lautstérke- Spannungsverstérkung Au > 17 dB
stérkebeeinflussung einstellspannung Klirefaktor .
5 Ausgang der physiologischen Laut- 14 Eingang des Lautstirke- (u, = 100 mV) k <0,2%
stérkebeeinflussung links Balanceeinstellers rechts Ubersprechdidmpfung 8.t 2. 56 dB
6, 7 Eingéinge der physiologischen Laut- 15 Masse
stérkebeeinflussung links 16 Ausgang des Lautstirke-
8 Betriebsspannung Balanceeinstellers rechts
9 Ausgang des Lautstéirke-Balance-
einstellers links 15
14




A 274 D Hohen- und Tiefeneinsteller (Stereo) Bezeichnung der Anschliisse
39K 1k 1, 2 Eingéinge des Tiefeneinstellers rechts 11 Ausgang des Hoheneinstellers
3 Ausgang des Tiefeneinstellers rechts links
18n 1Bn 33n 4 Eingang der Steuerspannung des 12 Eingang der Steuerspannung
[ I [ }"‘ Tiefeneinstellers des Hoheneinstellers
W 39k 39k | 1 12k 180k | 12k . - . A
o_l 5 Ausgang des Tiefeneinstellers links 13 Ausgang des Hoheneinstellers
Eingang J Ausgang 6, 7 Eingéinge des Tiefeneinstellers links rechts
L 109 09 oM 6 o7 5 L 3 Betriebsspannung 14, 15 Fingéinge des Hoheneinstellers
_ '! g9, 10 Eingéinge des Hoheneinstellers links rechts
8 16 Masse
—o—t—oUcc N o . . v
Der A 274 D ist ein bipolarer Schaltkreis zur gleichspannungsgesteuerten Hohen- und
Tiefeneinstellung fiir NF-Stereosysteme.
Eigenschaften o
Anstetier- A 274 D Ansteuer~ _ Kontinuierliche Beeinflussung des Klangbildes durch Anheben oder Absenken bestimmter
schal
mm::f e :h‘zlt‘”fg o ,J__J?g?/“ Frequenzbereiche gleichlaufend in beiden Stereokandlen mittels Gleichspannung.
— efenein —
tell " <i-
B steller [— Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert:
- Elektronisches Potentiometer mit nachfolgendem Operationsverstidrker zur Hoheneinstel-
lung links,
- Ansteuerschaltung Hoheneinsteller,
16 . elektronisches Potentiometer mit nachfolgendem Operationsverstérker zur Hoheneinstel-
—O—4 lung rechts,
ﬁ___ i - elektronischies Potentiometer mit nachfolgendem Operationsverstérker zur Tiefeneinstel-
Eingan 14 f 215 13 r12 02 1 3 ra lung links,
9 39k 39k :[ﬁ_ 12k 180k | 12k - Ansteuerschaltung Tiefeneinsteller,
18 " ° . elektronisches Potentiometer mit nachfolgendem Operationsverstirker mit Tiefeneinstel-
| ol 18n 33n Ausgang
) —-”——o L__” R lung rechts.
39k I8k 15k
- ' - +-oUce Ausgewiihlte Kennwerte
10k 10k |=L
100 N ‘
I 16V Betriebsspannung UCc =13,5 ... 16,6 V
Héhen Tiofen Steuerspannung U4,U12<~ 12 V
- AbschluBwiderstand RL > 4,7 kOhm
” — . max. Verstdrkung A > 15 dB
Ubersichtsschaltplan Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4) max. Abschwéch Au ; 15 dB
Typstandard: TGL 35766 - Absehwachung u -
Klirrfaktor
(uI:uO:IV) Kk = 0,06 %




A 281 D

AM-FM-ZF-Verstiirker fiir Batterie und Netzbetrieb

’13|

]

Spannungs-
stabilisierung

I
I
l
|
|

2 Eingangs-

verstarker

4

Regel~
verstarker

l
I
|
!
|
|
|
L

!

Ubersichtsschaltplan

Bezeichnung der Anschliisse

Masse
Eingang
nicht belegt

B R
N

Arbeitspunkteinstellung fiir den
Eingangsverstérker
Regelspannungsriick ftihrung

Masse

Bauform: DIP-14, Plast (Bild 3)
Typstandard: TGL 29108

7 Abblockung des Ausgangs-
verstérkers

8 Ausgang

9, 10 nicht belegt

11 Betriebsspannung

12 Abblockung der Arbeitspunkt-
regelung

13

interne stabilisierte Spannung

Der bipolare Schaltkreis A 281 D ist ein regelbarer

satz in Hor-Rundfunk-Empféngern.

Eigenschaften

_ Arbeitet bei AM als geregelter Verstérker,
_ arbeitet bei FM im Begrenzerbetrieb,

- grofier Betriebsspannungsbereich.
Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert:

- Spannungsstabilisierung,

- Eingangsverstérker,

_ Trennstufe und Ausgangsverstidrker,
- Regelverstérker,

- Arbeitspunktregelung.

Ausgewdhlte Kennwerte

AM-FM-ZF-Verstidrker fir den Ein-

Betriebsspannung UCC =4,5 ... 11V
Gesamtstromaufnahme ICC = 6,4 mA
Klirrfaktor k <10 %
Ubertragungsgewinn Gp > 62 dB
Spannungsverstérkung Au = 87,9 dB
AM-Betrieb

Ubertragungsgewinn Gp > 65 dB
Spannungsverstérkung Au = 95,8 dB

19




A 283 D

Einchip - AM-FM-Empfiingerschaltkreis

—

uIAM Oszillator-

krel
— B :

|
A
j)f\
.

AM-Mischer/

J[\— 1
. 1 I
ull | EF- [16
T I Verstdrke -—0- AF£o
o J]} I 21 o l15
ey | LT l | [Demodulator-
. l | AM-FM 114 krels
_L———T——l Demodulator|
| + Z-Dioden- 13 UCC:
i stabilisierung I
l AM-
l Regelung |4
AM-

7 Oszillator
_L - Y
u |
Une L 8
T
L.

Ubersichtsschaltplan

Bezeichnung der Anschliisse

N D U s W N e

20

ZF-Entkopplung
ZF-Eingang
HF-Masse
AM-Mischerausgang
AM-Oszillatorkreis
AM-Eingang
AM-Entkopplung

10
11
12
13
14,
16

Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)
Typstandard: TGL 38012

Demodulatorausgang
NF-Eingang
NF-Gegenkopplung
NF-Masse
NF-Ausgang
Betriebsspannung

15 Demodulatorkreis

AGC/AFC-Spannung

ber bipolare Schaltkreis A 283 D ist ein AM-PM-Empfiingerschultkreis mt NI Lentungs
gerstiirker fiir den Einsatz in Hor-Rundfunk-Empfiingern,
Eigenschaften

_ Einchip-AM-FM-Empféngerschaltkreis,

_ minchip-AM-FM-Empféangerschaltkreis mit NF-Leistungsverstiirker vorrangig zum Aufbau

yon AM-FM-Klein- und Taschenempféngern,

_ universelle Einsatzmoglichkeiten im Amatcurbereich.
Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert:

. 7F-Verstérker,

_ AM-FM-Demodulator,

- AM-Regelung,

. AM-Mischer-Oszillator,

- 7F-Diodenstabilisierung und

- NF-Verstérker.

Ausgewiihlte Kennwerte

Betriebsspannung UCC =3 ... 12V
Stromaufnahme (UCC = 5,5 V) Iee < 20 mA
Verlustleistung Ptot < 0,6 W
Ausgangsspitzenstrom lOIVl < 400 mA
AM-Betrieb (Kennwerte am Demodulatorausgang)
NF-Spannung (uIAM =20 V) uyp = 58 mVv
(uIAM = 100 mV) uyp S 150 mV
(Slignal—fziaggc}l}%};stand S*i\?l - 90 dB
1AM
Klirrfaktor (uIAM = 100 mV) kNF =1,1 %
FM-Betrieb (Kennwerte am Demodulatorausgang)
NF-Spannung (uIFM =1 mV) ugp - 100 mV
Klirrfaktor (uIFM =1 mV) kyp  © 0,16 %
AM-Unterdriickung (uIFM =1 mV) ayy = 49 dB
Eingangsspannung fiir
Begrenzungseinsatz Upps = 69 pVv
NF-Verstérker
Ausgangsleistung  (k = 10 %) Py < 322 mW
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A 290 D Stereodekoder (PLL-Verfahren) Der bipolare Schaltkreis A 290 D ist ein PLL-Stereodekoder nach dem Zeitmultiplex-
yerfahren fiir den Finsatz in Stereo-Rundfunk-Empféngern.
_%‘Bi _ Eigenschaften

] _ pLL-Stereodekoder nach dem Zeitmultiplexverfahren,

vergieich 7:?‘3 T,“rl:—.l Tener 12 ‘ MP - spulenlose Auflenbeschaltung,
’ . 2 geringer Abgleichaufwand durch nur einen Abgleichpunkt,

i

l _ minimale externe Bauelementebeschaltung,

__lPhu?ep';l - - gleicher Ubertragungsfaktor sowie gleiche Ausgangsimpedanz bei Mono- und Stereo-
e w2 | " betrieb.

I
l
l
|
: |——l+_—‘~°UCC
I
|
I
I

ITicfpun IS'{:;{: l ] Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert:
' - Interne Stabilisierung,
——_IL_aE —_————— -—-I - NFP-Vorverstérker,
" - PLL-Schaltung zur Hilfstrdgergewinnung,

Phasenvergleich mit TiefpaBfilter zur Steuerung des Mono-Stereo-Umschalters,

- Teilerstufe mit Phasendrehung des Pilottones,

- Triggerschaltung mit Lampentreiber zur Stereoanzeige,

Ubersichtsschaltplan Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4) . Stereoschalter und
Typstandard: TGL 34168

- Dekoder.

Ausgewdhlte Kennwerte

Bezeichnung der Anschliisse

Betriebsspannung Ucc =8 ...15V
1 Betriebsspannurig 7 Masse Str‘omalffnahme (UCC =15V) ICC <20 mA
2 MPX-Eingang 8, 9 Schaltfilter Séﬁr\‘/vegl(laelznmhalt— (f = 19 kHz) Ugr 2 16 mV
3 MPX-Ausgang 10 19 kHz-Ausgang Ubersprechddmpfung b a = 40 dB
4 Ausgang linker Kanal 11 Eingang Phasenvergleich Klirrfaktor Stereo kCt =0,2%
5 Ausgang rechter Kanal 12, 18 Tiefpa8 fir PLL Verstérkung Stereo A = -8,1 dB
6 Lampentreiberausgang 14 RC-Oszillator Fangbereich Afu =+ 1 kHz
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A 1524 D NF-Stereo-Einsteller

2,2y 33Kk 4y 7y
[—m" Yo

CcC
220u
T H

100
18 2| 8] 7 ]

N [ L 1

U c»_.m.__r—— ] 55 Stromversorgung

2,21

. 0]
5/5 Tiefent-+-{H8hen Lautst,
Balance

u'R‘»‘i 4

W AW

2,2p T T
5] 6] 7] 8] 9 767 1,2k 220
56n| 1" - 1K
10k = | mbke Auz 'EIN
2,21 4,7p ——
93k 1y , 4x0, T 4x47k/1
Tiefen Hohen Lautst. Balance  Phys.
Ubersichtsschaltplan

Bauform: DIP-18, Plast (Bild 6)
Typstandard: TGL 42789

Bezeichnung der Anschliisse

1 EinstellanschluB Lautstérke 11 Ausgang linker Kanal (L)
2 Betriebsspannungsabblockung 12 Netzwerk fiir Hohenbeein-
3 Betriebsspannung flussung (L)

4 Eingang rechter Kanal (R) 13, 14 Netzwerk fiir Tiefenbeein-
5, 6 Netzwerk fiir Tiefenbeeinflussung (R) flussung (L)

7 Netzwerk flir Hohenbeeinflussung (R) 15 Eingang (L)

8 Ausgang (R) 16 EinstellanschluB Balance

9 EinstellanschluB Tiefen 17 Referenzspannung

10 EinstellanschluB Hohen 18 Masse
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Der bipolare Schaltkreis A 1524 D ist ein NF-Sterco-Einsteller fiir die Funktionen Laut-

stiirke, Hohen, Tiefen, Balance und physiologische Lautstirkeeinstellung flir NF-Stereo-

systeme.
Eigenschaf ten

- Kontinuierliches Einstellen der Lautstérke gleichlaufend fiir beide Stereokandile mittels

(Gleichspannung,
gehérrichtige Frequenzgangkorrektur,
kontinuierliches Einstellen der Lautstéirke-Balance in den Stereokanidlen mittels Gleich-

'

spannung,
kontinuierliche Beeinflussung des Klangbildes durch Anheben oder Absenken bestimmter

1

Frequenzbereiche gleichlaufend in beiden Stereokanélen,
grofier Betriebsspannungsbereich ,

nur geringe AuBenbeschaltung,

1

eine Fernbedienung der Stellfunktionen ist mdoglich,
Lautstirke umschaltbar zwischen physiologischer (gehorrichtiger) und linearer Regelung.

1

Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert:

- Stellglieder und Verstdrker linker Kanal,
- Stellglieder und Verstéirker rechter Kanal,
- Stabilisierte Stromversorgung und

- Einstellspannungskonverter.

Ausgewéihlte Kennwerte

Betriebsspannung UCC o=17,6 ... 16,5 V
Stromaufnahme Ioe < 56 mA
Referenzspannung U17 =3,3 ... 4,2V
1 = v B
Verstéirkung Aumax 20 26 d
Abregelung Aumin < -67 dB
Klirrfaktor (uI =1V) k < 0,6 %
Ubersprechddmpfung 8 > 46 dB
Hohenanhebung AuHmax> 10 dB
Hohenabsenkung _ AuI-Imin > -10 dB
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A 1818 D

Rauscharmer AUfnahme-Wiedergabeverstéirker per bipolare Schaltkreis A 1818 D ist ein Aufnahme-Wiedergabeverstdrker fiir den Ein-

- Vorverstdrker flir Aufnahme und Wiedergabe,

i

}

J

|

atz in Kassetten- und Radiokassettenrekorden. Durch die niedrige Stromaufnahme ist ‘[i

: S . . i
‘ 13 UCC dieser Schaltkreis besonders fiir batteriebetriebene Geréite geeignent. *h

; 5 :
| |

. S 7 igenschaften |
b uI 1s, Aufnahmevervarstarker '6 Eige i3

14 > % S ~Aussteuerungsau- {P i ALc-Kond \

B | H_ ootk _tate) {7 Enthidlt auBer dem Loschoszillator alle aktiven Bauelementefunktionen zum Aufbau E

g ; I Anzeige- HSpeicheruH- - N I

i i ralt 1.8 konstante eines Kassettengerdtes, \

i o il . H f

i 2f AJln./h\nll‘lled.el:yubt‘ Mudtareed - . Umschaltung zwischen Aufnahme und Wiedergabe erfolgt elektronisch, ;

il - imachaltlogt . N .

I. Tl Medmb:mrr NG : hohe Brummspannungsunterdriickung und groBer Betriebsspannungsbereich, ‘

B Ll - l
If Sparnu | - rauscharme Vorverstérker. iy
| l | 1[
i 2 L P SR SNPUID o : i ip i iert: il
) ¥ B -‘14 = ﬁr—-iﬂ——: Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert ‘1’5}5'

HGK und wiede B B

L] gabe-Entzer [

rung

== - il
Léschoszillator . o it
f Autnah - meverstérker ‘
Vormognatisierun ) . Monitor- und Aufnah s i
Entzerrung
—}—

!
i
|
i
§ —t - Aussteuerungsautomatik (ALC), i
| wlld!rp'ubu} Aufnahme
!
U

- Spannungsregler und
. Schaltung zur Aussteuerungsanzeige.

bersichtsschaltplan Bauform: DIP-20, Plast (Bild 8) ' i

Typstandard: TGL 43155 Ausgewiihlte Kennwerte

Bezeichnung der Anschliisse

gungsspannung

Betriebsspannung Ugg =35 ... 18V
U, (Wiedergabebetrieb) Ug = 0,7 Ugp o+ U
} Masse 11 Gegenkopplung Monitorver- Stromaufnahme ICC < 12 mA i
f: 2 Kopfumschaitung stérker Klirrfaktor Aufnahmeverstirker k <1,56 % '*
i 3 Aufnahme-Wiedergabe (A/W)-Um- 12 Eingang Monitorverstirker Klirrfaktor Wiedergabeverstérker k <1,5 % il
schaltung 13 Betriebsspannung Klirrfaktor Monitorverstérker \I
ALC-Eingang 14 Ausgang Vorverstirker (VV) {Aufnahme/Wiedergabe) ' k < 0,5 % ! ﬁ! [
5 ALC-Transistor 15 Gegenkopplung Aufnahmevor- Eingangsbezogene Rauschspannung bl :»1‘ |
6 ALC-Zeitkonstante verstiirker (Wiedergabebetrieb) upg S LA I ! !
T Anzeige-Zeitkonstante 16 Eingang Aufnahmevorverstérker Spannung fiir Aussteueranzeige U8 > 600 my ',
& Anzeige-Ausgang 17 Eingangﬂ Wiedergabe-Vorver- “ i
9 Ausgang Monitorverstiirker-Wieder- stidrker i
gabe 18 Gegenkopplung-Vorverstirker | ‘;'
10 Ausgang Aufnahmeverstérker 19 Kollektor Eingangs-Transistor ! '
20 Abblockung interne Versor- |




A 2000 V/A 2005 V  Doppel-NF-Leistungsverstiirker

120k
10
1,2k
Eingang 1
O—oi s 100 :‘é 2200u
L stufe, 10 ﬂ
0,1
Kanal 1 Tenp.- SOAR- 1 il R
r schutz schutz
! 0, 1
>_Lautsp):-.- l-——
g{ {Mitten- schutz HUber- Netz-| |9 ‘—i 1
H[}—-—“——\r—:pz‘l?nungs——— - —L — — {spannungs—{, Y ‘{]]’———]
10p eiler ,_[Lautsprsi-Hschutz 1000y
schutz
]
Kanal 2 Temp. -
| schutz
Eingang 2)2M m
O——fH— e
R |
z_—[SZZOH
)
J_G
Ubersichtsschaltplan Bauform: TO 220, 11polig (Bild 21)
Bezeichnung der Anschliisse Typstandard: TGL 43157
1 Eingang Verstérker 1 7 Bootstrap Verstirker 2
2 Gegenkopplung Verstéirker 1 8 Ausgang Verstédrker 2
3 Betriebsspannungsunterdriickung 9 Betriebsspannung
4 Gegenkopplung Verstérker 2 10 Ausgang Verstédrker 1
5 Eingang Verstédrker 2 11 Bootstrap Verstirker 1
6 Masse

Die bipolaren Schaltkreise A 2000 V/A 2005 V sind Doppel-NF-Leistungsverstérker mit
Gegentakt-B-Endstufen fiir den Einsatz in Radiorecordern (A 2000 V) und in Autoemp-
fangern (A 2005 V). Sie werden in einem 11poligen-TO 220-Leistungsplastgehiiuse ge-
fertigt. Der A 2000 V und A 2005 V unterscheiden sich im wesentlichen durch ihre

Ausgangsleistung, die Ruhestromaufnahme und den intern begrenzten Ausgangsspitzen-
strom.

Eigenschaften

_ @roBer Betriebsspannungsbereich,

. geringe AuBenbeschaltung,

. Schutzschaltung fiir Temperatur, Uberspannung, SOAR und Lautsprecherkurzsehlu und
. hohe Betriebszuverléssigkeit.

Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integr‘iert:

. Eingangsstufen, - Netzteil,

_ Vorverstérker, - Temperaturschutz,

_ Treiberstufen, - Lautsprecherschutz,

- Endstufen, - Uberspannungsschutz und

_ Mittenspannungsteiler, SOAR-Schutz (sicherer Arbeitsbereich).

Bei einer Betriebsspannung von 14,4 V wird der A 2000 V iiblicherweise mit 2 x 5 W
an 4 Ohm betrieben. Der A 2005 V wird bei einer Betriebsspannung von 14,4 V dagegen
typisch mit 2 x 10 W an 2 Ohm eingesetzt.

Sehaltkreise mit der Typbezeichnung A 2000 Vm bzw. A 2005 Vm sind speziell fiir den

Brilickenbetrieb geeignet.

Ausgewiihlte Kennwerte A 2000 V.
Betriebsspannungsbereich UCC =4 ...18YV
Ruhestromaufnahme ICCQ = 28 mA
Ausgangsspitzenstrom IOM < 2,6 A
Ausgangsspannungsdifferenz AUOQ < 150 mV
Ausgangsleistung (UCc =9 V) Pq =3,8 W
Klirrfaktor (PO = 50 mW) Kk <1 %
Leerlaufverstérkung Auo = 83,5 dB
Grenzfrequenz  (bei 3 dB) fH = 68 kHz
Brummspannungsunterdriickung SVR = 51 dB
A 2005 V.
Betriebsspannungsbereich UCC =4 ...18YV
Ruhestrom ICCQ = 55 mA
Ausgangsspitzenstrom IOM < 3,5 A
Ausgangsmittenspannungsdifferenz AUOQ < 150 mV
Ausgangsleistung (RL = 4 Ohm) Py = 6,4 W
Ausgangsleistung (RL = 2 Ohm) PO =10 W
Klirrfaktor (PO = 50 mW) Kk <1 %
Leerlaufverstérkung Auo = 84 dB
Grenzfrequenz  (bei 3 dB) fI-I = 85 kHz
Ubersprechddmpfung ag = 58 dB
Brummspannungsunterdrlickung SVR = 48 dB
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- Temperaturschutzschaltung,

A 2030 H/V 16 -W-NF-Verstirker Die bipolaren Schaltkreise A 2030 H/A 2030 V sind 16-W-NF-Leistungsverstérker mit ei-
ner Gegentakt-B-Endstufe, vorwiegend fiir den Einsatz in NF-Endstufen der Rundfunk-
und Phonoindustrie.

e —— s UCC Der A 2030 H wird in einem 5poligen-TO 220-Gehéuse fiir waagerechten Einbau gefertigt.
SR ,H‘T Der A 2030 V dagegen wird in einem S5poligen-TO 220-Gehéduse fir senkrechten Einbau ’
l l produziert.
SOAR + | I
r KurzschluB- I Eigensehaften
schutz | ZX - Thermischer Uberlastungssehutz, - SOAR-Schutz (sicherer Arbeitsbereich),
l . AC Ausgangskurzschlufischutz, - minimale externe Beschaltung,
[ _ agutomatische Ausgangsstrombegrenzung, - groBer Betriebsspannungsbereich und
- Temperatur Ug )
Uberwachung 4 _ interne Frequenzkompensation, - geteilte oder einfache Vers_orgungsspannung
] : ] 7[“0 moglich.
| |
SOAR + | Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert:
“— KurzschluB- II
schutz . Eingangsdifferenzverstérker, - KurzschluBschutz ,
| gang:
[ - Treiberstufe, - Stromversorgung und
l - Endstufe, - Ruhestromeinstellung.
I

Hinsichtlich seiner &uBeren Beschaltung bildet der Schaltkreis einen Leistungsoperations-

— H verstiirker mit interner Frequenzkompensation. Die Operationsverstérkergleichungen fiir
ZX die Berechnung der #uBeren Betriebsbedingungen sind durch die hohe Leerlaufverstédrkung
L von etwa 90 dB anwendbar.
Die Leistungsoperationsverstédrker B 165 H und B 165 V sind Selektionstypen des A 2030 H/V,
Ubersichtsschaltplan ) Bauform: TO 220 5 H (A 2030 H) (Bild 19) die speziell flir den industriellen Einsatz ausgemessen wurden.

TO 220 5 V (A 2030 V) (Bild 20)

Typstandard: TGI, 39609 Ausgewiihite Kennwerte

Betriebsspannung UCC =46 ... 318V

Bezeichnung der Anschiiisse Ruhestromefufnahme Upe =28V locq < 60 mA
Ausgangsspitzenstrom IOM < 3,5 A
Klirrfaktor (P.=12 W) k < 0,5 %

] nicht invertierender Eingang 4 Ausgang Ausgangsleistung (UCi -1V

2 invertierender Eingang 5 positive Betriebsspannung k=10 9% R; =4 Ohn%cf’:_l kHz) Py =18 W

5 negative Betriebsspannung U002 UCCl offene Spannungsverstérkung Auo > 76 dB
Brummspannungsunterdriickung SVR > 40 dB
Differenzeingangsspannung laU;| <30V

30 31




A 4100 D  AM-FM-Kombi-Schaltung pigensehaften
. Tigengeregelte HE-Vorstufe mit cinstellbarem Regeleinsatz,
_ pusgang fiir die Oszillatorfrequenz, '
__AM _ c-Dioden-gekoppelter AM ZF NVerstiirker,
:9;“ EM Uce . interner AM-Demodulator mit aktivem NI*Ticfpal}
33n . Betricbsartenumschaltung iiber dic Betriebsspannung,
Ustab. . gemeinsamer Feldstiirkeausgang fiie AM/FM,
i 1 . o
M 3etricbsspannungsbereich
62 33n & ZF Stab H - grofer Betricbsspi g R
Yiam - glinstiges Signal-Rausch-Verhiiltnis der AM- und FVi-Teile und
'_?3n7 s b4 P e - 2,2k 47u X hal
Stab. g2 |6 - , B FoNFaM . geringe AuBicnbeschaltung.
HHFi Osz. .
33n I3n 2 15 uRie 22}: Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert:
Fout 22 3 W z ' oF AM-Betrieb FM-Betrieb
n 1
UirM 023n L Jg 1 ¥ B 33k . HF-Vorstufe/Mischstufe, - ZF-Verstirker,
62 - Ve : X " . IZ’ir; NFen - Regelung, - Demodulitor und
22n ' AEC 22k 47y AFC - Oszillator, - Ausgangsverstirker, AFC.
-7 12 TIT 13 " 5,6k . 7ZF-Verstdrker mit Demodulator, Regelung und
1 47u .
! : { . NF-TiefpaB.
L3 HQy=25 | Pegeleinsatz HF mit Ry & Stab p
-~~4Fi3 ?#R ‘Fgmvt N IAM (PIN22) Die AM-FM-Kombi-Schaltung hat fiir AM- und FM-Betricb getrennte Signalwege und
- rsatzschalt
fdr Piezoﬁuel:ng somit getrennte HF-Eingéinge und getrennte NI' Ausgiinge. Das Einschalten der ausge-
wihlten Betriebsart erfolgt dureh Anlegen der Betricbsspannung an Anschlul 16 (FM-
Ubersichtsschaltplan Bauf Betrieb) oder 17 (AM-Betrieb).
auform: DIP-22, Plast (Bild 9) i : ; : . " -
. * ir AM~ und FM-Betrieb gemeinsam ist der Feldstiirkcausgang Anschiufs 15.
Bezeichnung der Anschliisse Typstandard: TGL 43156 i & cldstarkenusgung Anseiiis 1
! Masse 14 NF-Ausgang FM-Teil Ausgewiéhlte Kennwerte
2 i .
Oszillatorbeschaltung 15 Instrumentenausgang Betriebsspannung AM-Teil U =4,5 ... 15V
3 Z#hlerausgang 16 - cc D
A _— Betriebsspannung FM-Teil (U o) Betriebsspannung FM-Teil Uoe =45 ... 15V
5 T e . 17 Betriebsspannung AM-Teil Uaey) Oszillatorfrequenz fogz = 045 -+ 30 MHz
. unerregelzeitkonstante 18  ZF-Regelzeitkonstante AM-Teil Eingangsfrequenz FM f =0 ... 15 MHz
7 ~ _F .
8! . ﬁMM ;{: EE.mg“ange 19 NF-Ausgang AM-Teil Stromaufnahme AM-Teil lcc < 20 mA
M-ZF-Eingédnge ST
1(; Ab eang 20 AM-ZF-Fingang NF-Ausgangsspannung AM-Teil ugp 2 30 mv
1 bloekkondensator 21 Abblockkondensator Klirrfaktor AM-Teil k < 4,5 %
1 AFC-Ausgang 29 Stabilisiert -
bilisierte Spannung _ T M_Tei
12, 13 Phasenschieberkrois g NF-Ausgangsspannung FM-Teil Unp > 300 mV
AM-Unterdriickung FM-Teil a2 55 dB
Klierfaktor FM-Teil k < 2%
Der S i : _ ) . =
er Schaltkreis A 4100 D beinhaltet eine komplette AM-Empféngerschaltung und einen Signal-Rauschabstand AM-Teil S + N S 20 dB
dav A 5 ; - Z
on getrennten FM-ZF-Verstéirker mit Koinzidenzdemodulator, Feldstirkeindikator und Eingangsfrequenz AM-HF fN = 0.1 30 MHz
AFC~Gegentat<tstromausgang fiir den Einsatz in Rundfunk—Reise—Empfé{ngern ; ’
32 : Eingangsferquenz AM-ZF fZF = 0,2 ... 0,7 MHz
33




A 4510 D PLL~-Stereodekoder fiir Batteriebetrieb Der bipolare Schaltkreis A 4510 D ist ein Stereo-Dekoder-Schaltkreis zur Dekodierung
e der senderseitigen Stereoinformation (MPX-Signal) in die Lautsprechersignale L und R.
22 - . e . o o . ~
s M-S Uy e per A 4510 D ist hauptséichlich fiir den Einsatz ir Reise- oder Kofferempféngern vor
Nypvaan T % 3n gesehen.
0 T {':. % Hh
i . P
7 7 pigenschaften
15K _ Kontinuierliches Uberblenden von Stereo auf Mono ist méglich,
Demoduz/or Matrix _ Stereodekoder ist fiir Zeitmultiplex-(Schalter) oder Frequenzmultiplexbetrieb (Matrix)
. 5 ausgelegt,
;‘f;g;m;ﬁer- ' _ Aufbereitung der Schaltfrequenzen mittels PLL,
_ Anzeige von Stereosendern durch Lampe,
Mono/Stereo- . . .
Uberblendung - grofer Betriebsspannungsbereich von 5 bis 15 V und
| ' HkHz - geringe Stromaufnahme.
| Fmo. S — 19kHz, $=0° 200k :
i &Cllizﬁer I g Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert:
{194z, P01 . Bingangsoperationsverstérker,
| Oszillator / p— f%&;& 2[ . Dekoder bestehend aus Demodulator und Matrix,
- Mono-Stereo-Uberblendung,
I 6 7 8 9
| - $pannungskomparator,
U
66n I~ 33 - Frequenzteiler,
220n
o 1- j{ 0 - Phasenvergleich 1 zur Synchronisation des Oszillators und
_T_ § ‘osz VWAL :
1000 T . . Phasenvergleich 2 zur Aktivierung des Mono-Stereo-Schalters.
Ubersi
ersichtsschaltplan Bauform: DIP-18, Plast (Bild 6)
Typstandard: TGL 43158
Bezeichnung der Anschliisse Ausgewdhlte Kennwerte
1 Masse 11 (L+R) Eingang Betriebsspannung fiir Monobetrieb Uoe =45 - 18V
2 RC-Oszillator 12 (L-R) Eingang Betriebsspannung fiir Stereobetrieb UCC =6 ... 15V
3, 4 TiefpaB flir PLL _ 13 Referenzspannung Eingangsspannung an Anschlufl 16 UIMPXpp <1V
(Phasenvergleich 1) 14 Ausgang des OPV Stromaufnahme Iog £ 15 mA
5 o
Pilottoneingang 15 Invertierender Eingang des NF-Ausgangsspannung (Mono) UyLpp’ “RLpp” 250 ... 500 mV
6, 7 TiefpaB fiir Stereokennung OPV NF-Ausgangsspannung (Stereo) Upp’ YURpp 500 ... 1000 mV
(Phasenvergleich 2) 16 Nichtinvertierender Eingang Klirrfaktor K <0,6%
8 19-kHz-Ausgang bzw. Stereo- des OPV (MPX-Eingang) Stromaufnahme bei Zwangsmono ICC < 8 mA
Mono-Uberblendung 17 Betriebsspannung UCc ’ Ubersprechddmpfung 8¢ > 30 dB
.9 NF-Ausgang links (L) 18 Lampentreiber Schaltschwelle Stereo ein Ugp = 41 mV
10 NF-Ausgang rechts (R) Schaltschwelle Stereo aus urp = 20 mV




A 4511 D PLL-Stereodekoder vorzugsweise fiir den Netzbetrieb

e ‘
2u
MPX-Signal

330n
=
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Riler
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[
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[~ 700n

22
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Ubersichtsschaltplan

Bezeichnung der Anschliisse

Masse

RC-Oszillator

Tiefpa fiir PLL
(Phasenvergleich 1)
Pilottoneingang

TiefpaB fiir Stereokennung
(Phasenvergleich 2)
19-kHz-Ausgang bzw. Stereo-
Mono-Uberblendung
NF-Ausgang links (L)
NF-Ausgang rechts (R)

Bauform: DIP-18, Plast (Bild 6)
Typstandard: TGL 45039

(L+R) Eingang

(L-R) Eingang
Referenzspannung

Ausgang des OPV
Invertierender Eingang des
OPV

Niechtinvertierender Eingang
des OPV (MPX-Eingang)
Betriebsspannung

Lampentreiber

bipolare Schaltkreis A 4511 D ist ein Stereo-Dekoder-Schaltkreis zur Dekodierung
er Dl o . . . .
y enderseitigen Stereoinformation (MPX-Signal) in die Lautsprechersignale L und R.

r S - ) i
& A 4511 D ist fir eine Betriebsspannung grofer 8 V konzipiert und damit vorzugs
Der

ise fur den Einsatz in Heim-Hérrundfunkempféngern vorgesehen.
wel

Eigenschaften

Kontinuierliches Uberblenden von Stereo auf Mono ist mdglich,
gtereodekoder fiir Zeitmultiplex-(Schalter) oder Frequenzmultiplexbetrieb (Matrix),
. Anzeige von Stereosendern durch Lampe und

_ Betriebsspannungsbereich 8 bis 18 v,
Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert:

- Eingangsoperationsverstérker,

_ Dekoder bestehend aus Demodulator und Matrix,

. Mono-Stereo-Uberblendung,

- Frequenzteiler,

- Phasenvergleich 1 zur Synchronisation des Oszillators und

. Phasenvergleich 2 zur Aktivierung des Mono-Stereo-Schalters.

Ausgewiihlte Kennwerte

Betriebsspannung UCC

UIvPXpp
Iec
Stromaufnahme bei Zwangsmono ICC
NF-Ausgangsspannung (Mono) Upitpp? UMRpp =
NF-Ausgangsspannung (Stereo) uLpp’uRpp
Klirrfaktor Kk
Ubersprechddmpfung a
Schaltschwelle Stereo ein

Schaltschwelle Stereo aus

Fingangsspannung an Anschlu 16

Stromaufnahme

. 800 mV
. 1600 mV

ct
uIPpp
uOPpp -




v A 223 D/A 224 D  Ton-ZF-Verstiirker Die bipolaren

‘ .
E : T den Einsatz im Ton-ZF-Teil von Fernsehempféngern.
1

f
Schaltkreise A 223 D/A 224 D sind FM-ZF-Verstdrker mit Demodulator {fiir i‘

Eigenschaften
f— —LNFext ' ‘ e
e qu‘ Enthilt einen 8stufigen hoch verstédrkenden symmetrischen Begrenzerverstid s t
T T e e e e e e ——— T s e et - mn Iy
8 + . B
[ {"—h_ m'N;;regw . {iber Gleichspannung regelbares NF-Signal, ;
| : Ref NF I die Lautstirkeeinstellercharakteristik ist keinen Schwankungen unterworfen wegen der I[
N eferenz - — i
| e internen Referenzspannung, o _— ig ;
i ; WFungereget . ein konstanter NF-Ausgang und ein zusiéitzlicher NF-Eingang ermdoglichen den Anschlu i
x I von Videorecordern oder Autorecordern, .
I | sehr kleine ZF-Restspannungen an den NF-Ausgéngen machen Oberwellenstdrungen der I
E. * | Bild-ZF durch die Ton-ZF vernachléssigbar. |
i =l 2 | |
Bnqﬁfh ! i Chip integriert:
- Folgende Baugruppen sind: auf dem ip integ :

| . 7F-Begrenzerverstérker,

- symmetrischer Koinzidenzdemodulator,

- getrennte NF-Vorverstérker,

. Referenzspannungsquelle.

Beim A 224 D sind Eingang und Demodulator flir den Betrieb mit piezokeramischen Fil-

20 . . . o
Hradi tern angepaft, wédhrend der A 223 D zur Beschaltung mit LC-Kreisen vorgesehen ist.

R2  2lnurA224D

Ubersichtsschaltplan Bauform: DIP-14, Plast (Bild 3)
| Typstandard: A 223 D TGL 35149
i A 224 D TGL 42624

)
Betriebsspannung UCC 10 ... 18 V 7
Stromaufnahme ICC =9,5 ... 17,5 mA

Verlustleistung Ptot 400 mWw

[ PN

i ii ZF-Spannungsverstirkung A 67 dB
Bezeichnung der Anschliisse P UZF

>

NF-Verstédrkung unabgeregelt u3-8 - 16 dB

zweiter Eingang (A 223 D) bzw. piezokerami-
NF-Eingang sches Diskriminatorfilter
Referenzspannungsausgang (A 224 D)

W B

Lautstérkeregelung 11 Betriebsspannung
ZF-Ausgénge 13, 14 LC-Eingangsfilter oder piezo-
regelbarer NF-Ausgang keramischer Eingangsfilter

2 ungeregelter NF-Ausgang

~ oo o u»
—
<

‘Masse 7, 9 LC-Phasenschieberkreis

|

l

[ |
Ausgewiéhlte Kennwgrte




A 241 D

Bild-ZF-Verstérker

(3

=7 we
JTow T f

Uee
ZP-Eingang 1'" )
I N ]
g AFC-Schalter
% I
' |
+Uce " ] |
12 .
T AGC |, | AGc ) ﬂ Video -Ausgang
([ e Lz + -_J —l——\ | sov. . .
1 \th'rinverfer - , ;g \\// ?LJ\J
V(R ,
b — e R

Ubersichtsschaltplan

Bezeichnung der Anschliisse

1, 16 Eingung ZF-Signal

2, 15 AnschluB fiir externe Kapazitit

3 AnschluB flir Tunerregeleinsatz-
punkteinstellung

) AnschluB fiir Tunerregelung

5 AnschluB fiir AFC-Regelstrom

6 AnschluB8 fiir AFC-An- und Ab-

schaltung

14

Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)
Typstandard: TGL 37903

AFC-Kreis
Referenzsignalkreis
AFC-Kreis
Betriebsspannung
Videoausgang

Masse

AnschluB fiir Siebung der Re-
gelspannung VCR-Schalter

Der )
it pnp_Transistoren von S/W-und Farbfernsehempféngern.
mi

Eigenschaften

- interne Regelspannungsgewinnung,

_ abschaltbare AFC-Gewinnung,

Schaltkreis A 241 D ist ein Bild-ZF-Verstirker fiir den Einsatz in Kanalwihlern

Geregelter Bild-ZF-Verstédrker und Demodulator,

sur Einspeisung externer Signale abschaltbarer Videoausgang.

Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert:

Geregelter dreistufiger ZF-Verstdrker,

_ Videovorverstédrker mit UltraweiBinverter,

Synchrondemodulator mit abschaltbarer Videoausgangsstufe (VCR-Betrieb),

- Regelsignalgewinnung fiir die ZF-Verstirkungsregelung mit Storaustastung mit Ultra-

sehwarzinverter,

- Koinzidenzdemodulator fiir die AFC-Gewinnung (abschaltbar) und

- Regelsignalaufber'eitung fiir die verzogerte Tunerregelung (pnp-Vorstufe).

Ausgewiihlte Kennwerte

Betriebsspannung

Stromaufnahme
Betriebstemperaturbereich
Tunerregelstrom

Gleichspannung Pin 12 (uI =0V)
Synchronpegel Pin 12 (uI =20 mV)

Videoausgangsspannung
bei 10 % Resttréger

ZF-Regelumfang
Videobandbreite
AFC-Schaltspannung

Y1988
uzZf

Bvideo

>

(el

noin

[N PAN

10,8 ... 14V
70 mA
-25 ... 55 °C
12 mA

6V

= 3,04 V

= 2,25 ...

3,06 V
64 dB
7 MHz
2,7V




A 255 D Horizontalkombination Monolithiseh integrierte Horizontalkombination zur Synehronisation und Ansteuerung der
itenablenkung und Abtrennung des Bildsynchronsignals sowie zur Tastimpulserzeugung.
Vertikal- Zel
synchraon Sandcastl +U
Impuls andcastle ZRI cc EigenSChﬂfte“
—I_“—"L _r_ﬂ_\_ _ gnthalt alle Stufen, die fiir die Synchronisation von Vertikal- und Horizontalablenkung
—/\— I I——o ojﬂ sowie fiir die Ansteuerung der Horizontalablenkung notwendig sind,
Jg h L T +UCC T liefert einen Kombinationstastimpuls, der im Farbdekoder bzw. im Videoteil verwendet
| 6 5 4 3) |2 L ] f
I T‘ -I_—— wird, i
Uy ilenimpuls kann wahlweise fiir Transistor- und Thyristorablenkschaltungen P
garlillml- Burst-Tast. |Phasen. Phasen- A g Ausgangs Schalter _ der Ausgangszel . p y g !
oputs. | [Bentt it |1 Jochiober |~ jimpule. T} _Jatute f(Uz) in seiner Impulsbreite umgeschaltet werden. ;)
ausgang |tastung (%) tung e

. Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert:
Ausgangs;
impuls.

generator

7eilenoszillator nach dem Schwellwertschalterprinzip,

getasteter Phasenvergleich zwisehen Synchronsignal und Oszillator ( ¢ 1),

! m Tostimpuls _ phasenvergleich zwischen Zeilenriicklaufimpuls und Oszillator ( ¢ 2),
] - Koinzidenzdetektor zum Vergleich von Synchron- und Tastimpuls ( ¢ 3) zur Fangbe -
1 l r———i———h p reichserweiterung der Zeitkonstanten- und Tonumschaltung bei VCR-Betrieb,
lsvrw:l':m[___as.:g's T s o Snaor, Regal Gl . Storsignalaustastung, Synchronimpulsabtrennung, Vertikalsynchronimpulsgewinnung,
BAS ‘&?."‘:""' resting _*’m;chalh P&‘)m rm:& - Erzeugung eines Kombinationstastimpulses (Bursttast- und Zeilenaustastimpuls),
l . Phasenschieber fiir Zeilensteuerimpuls, Zeilenausgangsimpulsbreitenumschaltung fiir Tran-
9 10 sistor- und Thyristorablenkkonzepte ,
== - Ausgangsstufe mit getrennter Speisespannungszufiihrung, Ausgangsimpulsabschaltung bei

zu geringer Speisespannung.

I T T

Ubersichtsschaltplan Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)

Ausgewéhite Kennwerte

Typstandard: TGL 38009 Betriebsspannung UCC =4 ,..13,2 V
Bezeichnung der Anschliisse Stromaufnahme log <50 mA
1 Betriebspannung 9 . - Eingang Synchronimpulsab- Verlustleistung tot <0,8W
2 Betriebsspannung der Horizontal- trennstufe Betriebstemperaturbereich T, =-25 ... 70 °C
endstufe 10 Eingang Storsignalaustaststufe Betriebsspannung der
3 Ausgang Horizontalendstufe 11 Eingang VCR-Umschalter und Horizontalausgangsstufe Uy =4... 18V
4 Eingang Impulsbreitenumschaltung Ausgang Koinzidenzdetektor Horizontalausgangsstrom
5 Phasenschieberanschluff 12 Ausgang Zei£l<onstantenum— M $;an§i§torbet{'ieb IZE ~13 $ 850 A
- Thyristorbetrieb [2, —13 < 650 mA
Ausgang Phasenvergleich schaltung freilaufende Oszillatorfrequenz fO = 15,6 kHz
6 Eingang Zeilenriicklaufimpuls 13 Ausgang Phasenvergleich 1 Frequenzfangbereich | af | = 700 ... 900 Hz
7 Ausgang Sandcastle-Impuls 14, 15 Oszillatorfrequenzeinstellung Farbsynchrontastimpulsamplitude U7T = 10,5 V
8 Ausgang Vertikalsynchronimpuls 16 Masse

43




il - %P—'_—

A 1670 VD Vertikalablenkschaltung ' Der Schaltkreis A 1670 VD enthdlt eine Vertikalablenkschaltung flir Farbfernsehgerite
: e
mit 90° und 110° Ablenkeinheiten.

“Uge - T % Eigenschaften
J_L Dunke(lostimpuls['] I
5 = —_——— — ¥ ' bereich 10 bis 35 V

—— R —_ —n _ Betriebsspannungsbereic )

I J <% Lis Endstufe mit Impulsspannungen bis zu 60 V und Stréme bis zu 3 A (Spitze-Spitze),
i : Dunkeltastgenerator % ne«erenz.‘[l[] Z:::;c;:,lug 2 ] = 1 _ SOAR-Schutz und Temperatursicherung fir die Endstufe,
H i yom A 255 CRT-Schutz spannung r
i [ — 12
! V-gpmteen- | A = ! sind auf dem Chip integriert:
| impuls _‘é RE 3 Folgende Baugruppen si :
i o—j 5 & d
: t
I l Synchrenisierschaltung Stigezahngene- R I A . 1L
i : rator | _ Referenzspannungsquelle,
i ' i ) . ik 2K E{‘.ﬁ'é | T _ Oszillator mit Synchronisierstufe,
} | l j‘é N sagezahngenerator mit Trennstufe,
| 6
‘ Oszittator ' ' | . Dunkeltastgenerator mit CRT-Schutz,

I Trean- - SOAR Tempera-
: \ . f stufe wrsehte | | ) - Temperaturschutz, SOAR-Schutz,

4

LT | _ Riicksehlaggenerator und

i Oszillator

| o —— RS SN S,

} ) r 3 7 9 ) [ ) ] _ Endstufe.
il

1 }:}gﬁ—d

. Linearitéit
Service Amplitude

="

Ausgewdhlte Kennwerte

(Bid 22) Betriebsspannung UCC =10 ... 35V
Ubersichtsschaltplan Bauform: TO 220, 15polig (Bild 2 ) <
{ torspannun u,,U 60 V
Typstandard: TGL 45133 - Rickschlaggeneratorspannung 12Ug 2
Riickschlaggeneratorstrom I15SS <3 A
Ausgangsstrom Ioss <3 A

Bezeichnung der Anschliisse

1 Verstérker-Ausgang 9 ~ Ségezahngenerator

2 Verstérker-Versorgungsspannung 10 Ségezahngenerator

3 Oszillator 11 Nichtinvertierender Eingang-
! 4 Oszillator Verstérker

5 Synchronisier-Eingang 12 Invertierender Eingang-Ver-

6 Oszillator stdrker

7 Ségezahngenerator-Bildhthe 13 Dunkeltastimpuls-Ausgang
. 8 Masse 14 Betriebsspannung:

15 Riickschlaggenerator




A 2014 DC  Videoschalterschaltkreis fiir TV-Geriite _ Grenzwerte
* In Entwicklung x
Kurz- : L
W zeichen min. max. Einheit
.
l I—D_ spannung am Anschius 7 |Uqe 0 18 v
A7 5 10kG2 spannung am Anschlug 5 [Ug 0 U v
; Anschiu3 3 U 4,5 v
4LIMF V=2 signal am Ans 3pp ’
_{H ,\ Signal am AnschluB 8 Uspp 2,0 A
8 l/ Verlustleistung Piot 0,75 W
i\ °
-»———I Referenz | o« Betriebsbedingungen
4 TuF P
1 Kurz- . C
—“”—i‘ﬁ " 6 Kennwert zeichen min, max. Einheit
60052 Betriebsspannung UCC 8 14 \
V=1 Betriebstemperatur T, 0 70 °C
Ausgewiihlte Kennwerte (U . =12V, T, = 25 °C - 5 K)
2 L "
15052 Kennwert z:iizzh_en MeBbedingung min. | typ. max. {Einheit
Stromaufnahme unbelastet Ioc 20 mA
Stromaufnahme
Anschlug 2 - 1 (150 Ohm) Ioe U, >3V 62 mA
-, ) - 0}
Ubersichtsschaltplan Bauform: DIP-8, Plast (Bild 2) AnschluB 6 - 1 (600 Ohm) i1, Us > 38V 62 mA
. Signalverstéirkung Ui =1 Vpp,
zwischen Sinus 15 kHz
Anschluf 6 - 3 V6~3 -1 1 dB
Bezeichnung der Anschliisse Anschluf 2 - 3 Vo.3 -1,8 0,4 | dB
AnschluB 6 - 8 Vg 4 6 dB
1 Masse 5 Schalteingang | Gleichspannung am Ug R = 600 Ohm 1,7 2,4 v
2 Videoausgang (nicht umschaltbar) 6 umschaltbarer Videoausgang Ausgang 6
3 ir.lter-ner Videoeingang 1 Betriebsspannung Gleichspannung am U, R = 150 Ohm 1,7 2,4 v
4 nicht zu nutzen 8 externer Videoeingang Ausgang 2
Schaltspannung Low U5L 3 \
Der bipolare integrierte Schaltkreis A 2014 DC realisiert die elektronische Umschaltung Scheltspannung High Usy 7 Uce v
g von Videosighalen zwischen der Peri-TV-Buchse und der Videosektion des TV-Gerites. Ubersprechdémpfung Dgg f =15 kHz 50 dB
: dynam. Eingangswider- R, 50 kOhm
i stand
Linearitdtsverzerrung Lv 2 %
47




A 3048 DC Bipolarer Infrarot-Empfangs-Schaltkreis

* In Entwicklung

Uce
Cp
e Cﬁir—] * FH
4 13 15 6 7 10 vﬂ
ey 5 t — T
mehrstutiger geregelter Synchron- Impuls-

TRE
F Differenzverstérker demodulator former
e e S L AGC-Detektor / Schmitt-Trioger | | 3\
14 Q- Kilter Verstdrker Ausgangstrelber
1
Amplituden~
begrenzer
Lz [l 16
CR L el
|
Ubersichtsschaltplan Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)

Bezeichnung der Anschliisse

1

Eingang des Amplitudenbegrenzers
(AMP)

Differenzverstérker, Eingang 1 (E1)
Q-Killer, Ausgang 1 (K1)
Frequenzkompensation 1,

Eingang 1 (FK11)
Frequenzkompensation 2,

Eingang 1 (FK21)
Frequenzkompensation 2,

Eingang 2 (FK22)
Synchronmodulator Ausgang 1 (DM1)

Betriebsspannung (Ucc)

11

12

13

14
15

16

Signalausgang (A)
Synchronmodulator, Ausgang 2
(DMm2)

AnschluB des Siebkondensators
fiir Trigger (CT)

Anschlul des Kondensators fiir
die Regelzeitkonstante (CR)
Frequenzkompensation 1,
Eingang 2 (FK12)

Q-Killer, Ausgang 2 (K2)
Differenzverstérker,

Eingang 2 (E2)

Masse

3048 DC ist ein monolithisch integrierter geregelter Vorverstdrker fiir Infrarot-
per A .

Fernbedienungssignale.

haltung eignet sich besonders zum Empfang von modulierten Impulsen eines Fern-
Die Scha

bedienungssenders .
selektronik vorgesehen.

Der Einsatz ist vorzugsweise in IR-gesteuerten Ceréten der Unterhal-

tung

Eigenschaften ) )

- geringe verlustleistung (typ. 2,1 mA Stromaufnahme),

.5 y-Spannungsversorgung,

_ automatische Verstirkungsregelung (typ. 66 dB),

- groBe Reichweite der IR-Strecke durch hohe Verstédrkung, . o

. automatische Amplitudenbegrenzung des Eingangssignals bei ca. 80.0 mV mc?gllch,

_ Bedidmpfung des Eingangsschwingkreises in Abhéngigkeit von der Signalamplitude
(Q-Killer) mdglich und

- gute Storsicherheit gegeniiber Fremdlichteinfliissen.

Grenzwerte
Kurz- in. max. Einheit
Grenzwert zeichen min
: 13,2 V'
Betriebsspannung UCC 0 R y
Spannung zwischen den U, 0 1,5
Anschliissen
2 und 15
4 und 13
5 und 6
7 und 10
9 und 11 .
m
Strom aus AnschluB 11 —111 0 10
Betriebsbedingungen
Kurz- i . Einheit
Kennwert zeichen min. max v
\
Betriebsspannung UCC 4,65 5,35 o
Umgebungstemperatur T, 0 70
49




A 3501 D videokombination
o
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Ubersi.chtsschaltplan ' Typstandard: TGL 42073 Bauform: DIP-28, Plast (Bild 12)
Der bipolare Schaltkreis A 3501 D ist eine Videokombination mit Einblendmdoglichkeit fur

externe analoge RGB-Signale.
Gemeinsam mit dem PAL-Dekoder A 3510 D und dem SECAM-Dekoder A 3520 D bildet

gge Videokombination A 3501 D ein Schaltungskonzept fiir den Farbdekoder.

k) _
3

Eigenschaften

Enthilt alle Schaltungsgruppen zur Verarbeitung des Leuchtdichtesignales, der Farb-
djfferenZSignale und zur Steuerung der RGB-Videoendstufen,

gestattet die gleichspannungsgesteuerte Einstellung von TFarbséttigung,
Helligkeit und WeiBabgleich im Griin- und Blaukanal,

_ pewirkt eine Bildschirfenverbesserung durch Spitzenstrahistrombegrenzung und
zur Bild im Bild-Darstellung.

Kontrast,

erlaubt die externe Einblendung von RGB-Signalen, z. B.

Bezelchnung der Anschliisse

1 Ausgang Griin 15 Y-Signaleingang
9 Gegenkopplungseingang Griin 16 Sittigungseinstelleingang
3 Anschluf des Speicherkondensators 17 Farbdifferenzeingang Rot
fiir die Klemmregelung im Aus- 18 Farbdifferenzeingang Blau
gangskreis Blau 19 Kontrasteinstelleingang
4 Ausgang Blau 20 Helligkeitseinstelleingang
5 Gegenkopplungseingang Blau 21 Verstidrkungseinstelleingang
6 Betriebsspannung Blau
7 AnschluB des Speicherkondensators 22 Verstérkungseinstelleingang
fiir die Klemmregelung in der Griin
Helligkeitseinstellstufe Blau 23 Strahlstrombegrenzungseingang
8 AnschluB des Speicherkondensators (SSB)
fiir die Klemmregelung in der 24 Masse
Helligkeitseinstellstufe Griin 25 AnschluB des Speicherkonden-
9 AnschluB des Speicherkondensators sators fiir die Klemmregelung
fiir die Klemmregelung in der im Ausgangskreis Rot
Helligkeitseinstellstufe Rot 26 Ausgang Rot
10 Tasteingang 27 Gegenkopplungseingang Rot
11 Signalumschalteingang 28 AnsehluB des Speicherkonden-
12 Einblendeingang Blau sators fiir die Klemmregelung
13 Einblendeingang Griin im Ausgangskreis Griin
14 Einblendeingang Rot
Ausgewiihlte Kennwerte Betriebsspannung Coge = 1006 .0 13,2V
Stromaufnahme VR <122 mA
Verlustleistung Piot LT W
Spannungsverstdrkung 17-27/18-5 .-\ll = .2 ... 0,5 dB
15-27/15-2/15-5 .-\“ = 8 ... 11 dB
Regelbereich Helligkeit A"\S\\"27= 4 %
Sdttigung A/\u = 5,5 ... -40 dB
Kontrast A = 2,5 ... -16 dB

u

5l




A 3510 D  PAL-Dekoder Bezeichnung der Anschliisse

1 Farbsignaleingang 16 Zeitkonstante fiir Iden-
9 Abblockung Farbartsignalverstérker tifikationssignal und Far-
>T ___I_ > 3 Siebung Gegenkoppelungssignal be "Aus"
< - —l; ° o 4 Siebung Gegenkoppelungssignal 17 Zeitkonstante fiir Regel-
[ D "":lg‘ 5 Treiberausgang fiir Verzdgerungs- spannungsgewinnung
{ o 1 A . 38@ leitung 18 Ladekondensator fiir
’ g:& n g’g ‘ég * ﬁ—:‘_ Vorspannung fiir verzogerten Kanal Referenzspannung
| T % T 3448 88y | T = 7 Eingang verzdgerter Kanal 19 Zeitkonstante fiir Farbe
N 2 LE igs 2 § ujl—l 8 Zeitkonstante fiir Anstiegs- bzw. "Ein"
: gfﬁ Pl ?g <A~__] : Abfallzeit der Farbdifferenzsignal- 20 Eingang Kombinationstast~
2 8 8 S )
| g{é gg |~ H Gleichspannungspegel impuls (Sandcastle)
| T J | 9 Betriebsspannung UCC 21 Ausgang Farbschaltspannung
T 1]us 2 I 10 Ausgang (B-Y)-Signal 22 Siebung Regelspannung fiir
) T ll gg —] i:rf : 11 Ausgang (R-Y)-Signal Farbartsignalverstérker
. ‘ﬁ?—'—’*‘ . * ég ] 12 Siebglied fiir Nachstimmspannung 23 Farbartsignalausgang, Burst-
rf-&—ﬁ 2ol :l;,,%a | : 13 Siebglied fiir Nachstimmspannung kurzschluB fiir Oszillator-
§~ : i ‘kgé% ‘::? g 14, 15 Farbhilfstrégeroszillator abgleich
< 5355 : : .
—— | 5 §4 {:g%’i x |: ! {L?‘ 8,8 MHz-Quarz 24 Masse
N g 3" == ] §§ I - Der bipolare Schaltkreis A 3510 D ist ein PAL-Dekoder fiir Farbfernsehgerdte, der ge-
REEEE | E 7l G4 I ‘ meinsam mit dem SECAM-Dekoder A 3520 D und der Videokombination A 3501 D ein
-—E } % | - [ &“ modernes Schaltungskonzept fiir Farbdekoder und _Videokomplex ermoglieht.
I i | Eige{lschaften ie fiir ei dndi AL-Dekodi twendi
il ] o | - Beinhaltet alle Schaltungsgruppen, die fiir eine volistéindige P ekodierung notwendig
[ . ,§’ | L I sind und
ﬁ E %& :é E’fig f;: [ - ist sowohl fiir den Einsatz in reinen PAL-Empfingern, als auch fiir Zweinormenbetrieb
1R ;ag F0 Eg%‘g » %\ : gemeinsam mit dem A 3520 D geeignet.
-I_-f;L ; g; ; f — 3 u% | Ausgewihlte Kennwerte
: 5 ‘%Eg o g;; | Betriebsspannung Upne = 10,8 ... 13,2 V
‘ L =0 & __,_j:_,m_& e & Sp—— 1 Stromaufnahme I <75 mA
- h . L Farbartdidmpfung ag > 56 dB
" QTI T T TT Farbdifferenzsignal-Ausgangs-
: g spannungen (R-Y)-Signal Upjgg = 0,74 ... 1,48 Y
(B-Y)-Signal CUjpgs T 0,94 ... 1,88V
! Ubersichtsschaltplan ’ Bauform: DIP-24, Plast (Bild 10) 2:%?5:2:?22%2?&?3282 fggb;nv) ayq > 60 dB
Typstandard: TGL 42071 (uISS = 72 mY) a > 60 dB
Verhidltnis der Farbsignal- ul_lS§

differenzsignale =0,71 ... 0,87 mV

Y1088
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A 3520 D  SECAM-Dekoder
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Ubersichtsschaltplan Bauform: DIP-28, Plast (Bild 12)

Typstandard: TGL 42072

Der bipolare Schaltkreis A 3520 D ist ein SECAM-Dekoder fiir Farbfernsehgeriite, Ider'
gemeinsam mit dem PAL-Dekoder A 3510 D und der Videokombination A 3501 D ein

modernes Schaltungskonzept fiir Farbdekoder und Videokomplex erméglicht
54 ‘

Eigenschaften
. Enthdlt alle Schaltungsgruppen, die notwendig sind, um aus einem SECAM-Farbart-

(B-Y)- und (R-Y)-Farbartdifferenzsignale zu erzeugen und

signal die

_ ist sowoh

dem PAL-Dekoder A 3510 D fiir Zweinormenbetrieb geeignet.

Bezeichnung der Anschliisse

1 Farbartsignalentkopplung 15
9 Identifikationskreis (Eingang) 16
3 Masse 17
4 Identifikationskreis (Ausgang) 18
5 UCc fiir Schaltung (auBer Demo-
dulatoren) 19
6 Identifikations -RC-Glied 20
7 Farbeinschalt -RC-Glied 21
8 Ausgang des unverzogerten Farb- 22
schaltsignals
9 Oszillator-Kondensator (B-Y) 23
10 Siebkondensator der Demodulatoren
11 Scehwarzwertspeicherkondensator 24
(B-Y) 25
12 Deemphasiskondensator (B-Y)
13 Ausgang (B-Y) 26
14 Use fiir (B-Y)-Demodulator 27
28
Ausgewiihlte Kennwerte
Betriebsspannung UCC =10,8 ...
Stromaufnahme Ioe S 130 mA
Verlustleistung Pt <1,T W
Farbartdémpfung 8o > 56 dB
Farbdifferenzsignal-Ausgangs-
spannungen (R-Y)-Signal Uy6sS 0,74
(B-Y)-Signal Ujagg = 0,94
Signalddmpfung 313;3162 60 dB
V.er'héiltnis. der Farb- Ujpag
differenzsignale T = un
1388

1 fir den Einsatz in reinen SECAM-Empféngern, als auch gemeinsam mit

UCC fir (R-Y)-Demodulator
Ausgang (R-Y)
Deemphasiskondensator (R-Y)
Schwarzwertspeicherkonden-
sator (R-Y)
Oszillator-Kondensator (R-Y)
AnschluB fiir 1 ps-RC-Glied
Synchronsignal-Eingang
Kombinationstastimpulsein-
gang (Sandeastle)

Eingang des verzdgerten
Farbartsignals (von VZL)
Masse

Farbartsignal-Ausgang (zur
VZL)

Regelspannungssiebung
Farbartsignal-Eingang
Siebkondensator des Glocken-

kreises

13,2 V

. 1,48V
. 1,88V
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A 4555 D  Multistandarddekoder * In Entwicklung * per bipolare Schaltkreis A 4555 D ist ein Multistandarddekoder fir PAL, SECAM,
NTSC 3,58 MHz und NTSC 4,43 MHz mit negativen Farbdifferenz-Ausgangssignalen.
é& -
& § H Ejgenschaften
o _ Die Farbdekoderschaltung ist in der Lage, die Farbartsignale der meisten in Europa
T gé;}? s B und Ubersee verwendeten Ubertragungssysteme zu verarbeiten.
| LT < &
= zég o ;3—,’ _ Die Schaltung ermdglicht eine Farbtoneinstellung bei NTSC, sowie eine Identifikations-
. = wahl zwischen H-, V- oder kombinierter H- und V-Identifikation bei SECAM.
0 i
] e 88 . o
- o5 ég g MHHEOE 253 Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert:
& £b (3658 @ o 3
@ We g o 3
;f""%g S S8 ﬁmggé_:ﬂ%.g , [ . Farbartteil
&% ] L - ,
g2 = é_% ! mit geregeltem Farbartsignalverstdrker fiir PAL, SECAM und NTSC,
§?§§ L1 Farbartsignal - Regelspannungserzeugung,
‘é*é*a & PAL - Burst - Austaststufe,
i ng e
: RS . Leitungstreiberausgang fiir die 64-ps-Verzogerungsleitung (PAL, SECAM) sowie je ein
i 2o ul|og § 8 £ . ” " .
A 3%% =t 1mm §§ J : Begrenzer fir das verzogerte und das unverzogerte SECAM-Signal und SECAM-Kreuz-
ERI 8 e o ~
‘ - - g é 5l e ;ﬂ K (—f schalter.
| 1 =7 z
‘ F s L 434 .
gg Lt N35SI = r_( - Demodulatorteil
[l A —] —’
}-f_s%"} o <[ 8 g N —i— mit zwei Quadraturdemodulatoren mit externen Phasenschieberkreisen fiir SECAM und
Jagz| & z zwei Synchrondemodulatoren mit Austastung fir PAL und NTSC mit interner Resttré-
BEl E = . . . .
— £ F 5| &8 | & H gerabsiebung, Deemphasis und Eintastung einer: Referenzspannung als Unbuntwert bei
% I I SECAM sowie Farbdifferenz-Ausgangsstufen mit Farbabschaltung.
= 9
: 188 o |
% : Vo - Identifikationsteil
g . c.osl2e | 1 B & 8 mit automatischer Standarderkennung durch sequentielle Abfrage mit Farbeinschalt- und
= s’ 5 g oY *
H' -3 o o Suchlaufstartverzogerung, Standardzwangseinschaltung.
508 L N g
oocle ¥ & T * Vier Schaltspannungsausginge zum Schalten externer Filter,
3 : x g
) @ & & ® W Hal 2 Identifikationsschaltungen flir PAL, SECAM, NTSC 3,58 MHz und NTSC 4,43 MHZ.
L (&) ar
T —— »‘é’ F é PAL/SECAM - Flipflop und PAL - Umschalter,
g a%ﬁ Quarzoszillator mit Teilerstufe und Phasenvergleichsschaltung fiir doppelte Farbhilfs-
RedR £ - - .
:’._’ ES 2 o trégerfrequenz.
pR= il
2 HEE
Ausgewdihlte Kennwerte
" . Betriebsspannun; U < 13,2 V
Ubersichtsschaltplan Bauform: DIP-28, Plast (Bild 12) > : ¥ ; ce -
Strom an Leitungstreiber L < 8 mA
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A 4565 D signalversteilerungs- und Verzogerungsschaltung .\ grenzwerte
’ # In Entwicklung «
renzwert KU'PZ}; min, max. Einheit
Schaltspannung Atg =5Skns Gren zeiehen
fiir — Feinabgleich R T
t4 7 einabgleich Rpegf <J|> : Betriebsspannung UCC 0 13,2 v
15 13
* 1 Eingangsspannung an | Uy 0 Uce v
Schwellwert- hliissen 1 :
schalter den Ansc ’ ihi
2y 12, 15 :
Y, 17| Kiemm - 0x90 05 Spannung an |
= schaltung —’i Gyratorverzogerer AnschiuB 7 gegen 6 | Uy ¢ 0 5 v I! |
-(R-Y) 1 M~ AnschluB 8 gegen 9 U8/9 0 5 v
= [ Eingangsspannung an
Differen- Speicher- 8} R Anschluf 11 Uit 0 Uee - 3 v
'z'”sﬂg{e stufe J\>—T ' AnschluB8 17 Uin 0 1 v
gp,:ésf Eingangsstrom g1 ' 10 mA
Differen- Speicher- > I1g |
i
Zlers-tél— stufe { -(B-Y) verlustleistung Pt 1,1 w
—(Bj) ) lﬁ Betriebstemperatur- Ta 0 70 °oC
}_TZ 3 I*J [/'5 6 9 m bereich,
L _[ _[ I Lagerungstemperatur- Tstg -40 125 °C
A I 1_ § § bereich
: i i 3, 4, 5, 6, 9, 13 und 14 ist das Anlegen einer Gleichspannung nicht
Ubersichtsschaltplan Bauform: DIP-28, Plast (Bild 1g) ~An die Anschlisse 3, 4,5, 6, 9, g bannung
erlaubt.
! Der bipolare Schaltkreis A 4565 D ist eine Signalversteilerungs- und Verzogerungs- ARAS g
| schaltung. 10k L.
Tov
Eigenschaften "
Y 1Vgg Oy
- Die Schaltung wird zur Verbesserung des Kantenaufldsungsvermégens der Farbdifferenz- H330n 82 I o = ¥ 05 Vee
100
sighale eingesetzt. —I— l ( ’ P—-H“—“—I
- Sie wird an der (R-Y)- und (B-Y)-Schnittstelle eingefiigt. Das Leuchtdichtesignal Y LA N N A 2 L
' kann systemabhéingig von 720 bis 990 ns verzdgert werden, was zum Wegfall der iib- A U565 D

lichen Y-Verzdgerungsleitung fiihrt.

) 1! 1 I B R
Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert: -(R-Y} 105V 330n
I 100 20
270

100
- Integrierte Gyratorverzogerung, umschaltbar in Schritten von 45 ns, -(B-Y) 13300 ﬁ'}22n AR-Y1 105 Vsg
‘ - Farbdifferenzkanile (R-Y) und (B-Y) mit Speicherstufen und versteilerten Ausgangs- 133 Vs ' 000 100p 330p H22n (81} 1,33 Vss
' signalen, )
! - Ausgang zZur Geschwindigkeitsmodulation der Zeilenablenkung. Applikationsbeispiel: Signalversteilerungs- und Verzoégerungsschaltung
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. o j . n
A 4580 D  videokombination + In Entwicklung ,  Eigenschafter e o
— _ Die videokombination realisiert die Videoeinstellfunktionen in Farbfernsehgeriten . mit
i, = = " :IL 3 'Eé‘ Fapbdiffer‘enzschnittstelle.
%g L oi Lot T paos F— <. 5‘ ’%:l gg gie besitzt Einblendméglichkeiten fiir 2 externe analoge RGB-Signale.
| ﬂ}‘, X - . . .
:§°§ r\z 54\/ &"}Bg e 3% Die Schaltung ermoglicht automatischen Sperrpunktabgleich.
=2 - 38| | - .
* ¥ T e i e Besonderheiten werden durch den Schaltkreis realisiert:
Hi= 1P 3[7¥ [ | N z Folgend
HH= 5§« § o Eg ® E§§ — 5 " . Kapazitive Signalankopplung der Farbdifferenzsignale und der externen RGB-Signale und
‘ Hits I[ ? ' {‘ £ 2] % ”%E o glemmung dieser Signale auf einen kiinstlichen Schwarzwert, sowie Horizontal- und
H S i) n
E[ « R %Jg = i 5§.T 3 Vertikalaustastung.
‘ - 55| 2 « | = €z L[ | | _ 7wei unabhéingige RGB-Eingtinge mit schnellen Signalumschaltern, wobei auf RGB 1
'S_’ ; E. H . . . , i
‘é%“ﬁ I 1 3 il g N "By ' alle Einstellfunktionen wirken und auf RGB 2 nur die Helligkeitseinstellung, umschalt-
@ W 7
> . L___\' LA : L. gy * : pare Matrix fir PAL/SECAM und NTSC entsprechend der unterschiedlichen Primérfar-
——0 0 R
‘ & il = P},;J H,J:r’ o 4 §§ o 3| s ° b 1 ben, Mittelwertstrahlstrombegrenzung mit Istwerteingang, Spitzenwertpegel der End-
- | x 0 - O -
A * & [} 5 5 &’g stufensteuerspannung extern wéhlbar, automatische Sperrpunktregelung mit Kompensa-
: @ g i
i & =g %’ tion des Bildrohrenleckstroms und Einsehaltverzogerungen zur Vermeidung von sicht-
i 8- —r 3 C o ?j aren Einlaufeffekten, Bandbreite in allen Videokandlen typ. 10 MHz, Emitterfolger-
&~ > . e © z E b
5 -%’-f ? & i g %—‘ ausgiinge zu den RGB-Endstufen.
) 2 v E‘E = =
23 hi 8| ¢ Umschaltsignat 1
3% B &5 ims¢ .
29 —~Pr E 2 07V J-‘_“_Bgvv Matrixumschaltung  PAL/ NTSC e Blau- Endstufe +Uccz
| E] J Wk} y—o
l—é-ll- ' T | : e 3’? RUG 81| Tesc i
. | ¢ TEP ¢ —_':f: g2 : B . —
58 15%%}@.3@3 X_l | N T -
° H 5 } ‘
o o [ By L g g [F I 6 -B
£ p 2 -
' g . . g g |8 I T 2| |
y d [ e 3 5 = = d
HIERFRE ' (17 Tlt]T
| — 1 | % % N9 8 7 6 5 & 3 2
¥ S IR
e o ||| A
g f i =9 % A 4580 D L T "
P 0
g v |
) . £ 5 % 1 1B 9 0N 2 B WD 2% 2 B Grln ~Endsfufe B
a ] s
8 w] i _— 1| l '
; v x { § x x x| & Y0 Ve I ﬁ _ LI R
b 3 i} I
| w s © S g o o -[R-Y) 1,05 Vg b Rot - Endstufe B
Q -]- A L >$ == %’ E == = —_—— [] R
g, 7 8] R O ®-0 1
&' 8B S A AB-Y) 133V
=% 2 EF ¥z 5 @ i ; A
Kontrast B2 G2 R2 A\
Furbzsdlt t\i/ gung 2.4V Ve Sperrpunktmessung _L
o T
. X Helligkeit Q DL
Ubersicehtsschaltpl . - : ] -
sientsschaitplan Bauform: DIP-18, Plast (Bild 6) 1.3V Umschaltsignal 2

| Der bipolare Schaltkreis A 4580 D ist eine Videokombination fiir RGB-Endstufen in

Farbfernsehgeréten. Applikationsbeispiel: Videokombination
60
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U 804 D 6fach-Analogwertspeicher mit D/A-Wandler

U 1 E] ANAL 4 tCLB ANAL1%

ss [ DATA ANAL 71—
0sc [Z ) ANAL 2 & pLEN mj 2
CLK (3] [T ANAL 3 Z 1san ANALS—12
cLB [Z] T3 ANAL 4 8 1saB ANALB—11
DATA [5] T2 ANAL 5 3] 10

CLK co
DLEN [§ 7] ANAL 6 0sC —2
SAA [7] K cLo
SAB 9] Upp
1

AnschluBibelegung und Schaltzeichen Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)

Typstandard: TGL 43811

Bezeichnung der Anschliisse

1 USS Bezugpotential 11 ANAL6 Open-drain-Analogwert-

2 OSC  Oszillator-Ausgang Ausgang

3 CLK  Oszillator/Schmitt-Trigger- 12 ANAL5 Open-drain-Analogwert-
Eingang Ausgang

4 CLB CBUS-Takteingang (asynchron) 13 ANAL4 Open-drain-Analogwert-

5 DATA CBUS-Dateneingang Ausgang

6 DLEN CBUS-Datenfreigabeeingang 14 ANAL3 Open-drain-Analogwert-

7 SAA  SystemadreBeingang A Ausgang

8 SAB SystemadreBeingang B 15 ANAL2 Open-drain-Analogwert-

9 U DD Betriebsspannung Ausgang

10 CLO  Open-drain-Oszillator-Ausgang 16 ANAL1 Open-drain-Analogwert-
(gepuffert) Ausgang

Der U 804 D ist ein mikrocomputersteuerbarer 6fach- Analogwertspeicher mit D/A-Wand-

ler von je 6-Bit-Auflésung und pulsbreitenmodulierter Analogwertausgabe in n-Kanal-

Silicon-Gate-Technik.

Eigenschﬂften

Beinhaltet einen mikrocomputersteuerbaren 6fach-Analogwertspeicher mit D/A-Wandler
yon je 6-Bit-Auflosung, '

{iber den seriellen Datenkanal (CBUS) konnen 4 parallel betriebene Schaltkreise adres-
slert und gesteuert werden,

die Chipadresse kann Uber zwei Eingtinge extern programmiert werden,

die Anwahl des ausgewdhlten Chips erfolgt Uber die SystemadreBbits des Datenwortes,

i

{lper die SpeicheradreBbits wird die Speicheradresse bestimmt und iber die Analogwert-
bits wird der gewiinschte Analogwert (bindr) lbertragen,

verfugt iiber einen internen Taktoszillator zur Versorgung des Analogteils der Schaltung,
~an den Ausgingen werden die Analogwerte als Impulsmuster bereitgestellt und iiber

eine externe Integration wird eine dem Analogwert proprotionale Gleichspannung ge-

wonnen.

Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert:

Datenpuffer,
AdreRzwischenspeicher, -

Datenzwischenspeicher,

. Zeitsteuerung,

Referenzzahl,

Auto-Reset,
Register-/Empfénger-Steuerung,

1

1

Oszillator,

Selektionseinheit und
- Ring-SR.

Ausgewtdihlte Kennwerte

Betriebsspannung UDD = 4,5 .., 5,5 V
Stromaufnahme Ipp <35 mA
Ausgangsspannung UO =0...15V
Oszillatorfrequenz fOSZ =0,7 ... 1,4 MHz
Ausgangsstréome IO =-10 ... 10 mA
Eingangsspannung U, =-0,3 ... 15V
Gesamtverlustleistung Ptot < 250 mW
Verlustleistung pro Ausgang P < 25 mW




U 806 D

Infrarot-Fernbedienungs-Dekoder-Schaltkreis

Rsiol [ 7] uss _;:— ¢ V805D g%» i
¢ 23] Loca 2z ] tgg/; PROA 17—
rsvo[] 7 oco 2l o gicfurs
MopePp 4] [z1] Loce 18 oce PRoC” |15
ANAL4 3] 129 Loco —H Rl MoDE |-
anaL3 [g] 18] LocE Xz;liz Is
AnaLz[7] [16) proB ANALS :?):
voLu[g] [77]) PRGA R:@ | 10
orF 3] [16] preC z,g_;_g,—’_g—
RSVA@ (5] proo R
Rsva [11] (12) OATA
upp [12] [13) 6TER
Anschlu3belegung und Schaltzeichen Bauform: DIP-24, Plast (Bild 10)
Typstandard: TGL 38520
Bezeichnung der Anschliisse
1 RSIGI Serieller Signaleingang 13 DLEN Datenbusfreigabe-Ein-/Ausgang
2 C Systemtakteingang 14 DATA Serieller Datenausgang
3 RSVD Reserve-Ein-/Ausgang 15 PRGD Programmregister-Ein-/-Ausgang
4 MODEF  Subsystem-Ein-/Ausgang 16 PRGC Programmregister-Ausgang
5 ANAL4 Analogwertausgang 17 PRGA Programmregister-Ausgang
6 ANAL3 Analogwertausgang 18 PRGB Programmregister-Ausgang
7 ANAL2 Analogwertausgang 19 LOCE Paralleler '
8 VOLU Analogwertausgang 20 LOCD 5-Bit- \
9 OFF Stand by-Ein-/Ausgang 21 LOCC  Eingang
10 RSVA Reserve-Ein-/Ausgang 22 LOCB  fiir
11 RSVB Reserve-Ein-/Ausgang 23 1LOGA Lokalbedienung
12 UDD Betriebsspannung 24 USS Bezugspotential

Der U 806 D ist ein unipolarer Schaltkreis zur Verarbeitung von Befehlen, die durch

Infrarotlicht (ibertragen werden und vom Fernbedienungsschaltkreis U 807 D erzeugt

‘wurden.
64

Eigenschaften '
_ Dekoder fir 2 x 64 Befehle, Serielle Befehlsiibertragung mit Pulsabstandsmodulation,
_ groBes MaB an Storsicherheit durch Formatpriifung und Doppelwortvergleich,
das Steuerbit ermoglicht die Adressierung von zwei verschiedenen Empféngern,
_ Ortsbedienung durch eine Tastatur am Gerdt Uber eine externe Diodenmatrix (maxi-
mal 31 Befehle),
Ausgabem0de= - Eingzelbefehl (z. B. Ziffern),

- Wiederholbefehl ca. 2/s (z. B. Schrittfunktion),

- Wiederholbefehl ca. 8/s (z. B. Analogfunktion),

{iber ein 4-Bit-Programmregister konnen bis zu 16 externe Programmspeicher adressiert

i

werden (z. B. 16 verschiedene Rundfunksender),

filr Schaltfunktionen stehen 4 Schaltausgéinge zur Verfligung,

1

vier Ausgénge zur Steuerung analoger GrdBen gekoppelt mit einem 63stufigen Analog-

wertspeicher ermoglichen eine Analogwertspeicherung.

Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert:
a) Emptangsteil mit:

_ Bit-Erkennung und Wortvergleich,
- Eingangscodierer,
- Auto-Reset,

b) Ausgabeteil:

- Ausgabesteuerung,
- Programmregister,
- Analogteil,

- Schaltfunktionen.

Ausgewiihite Kennwerte

Betriebsspannung UDD = 4,7 ... 5,25 V
Stromaufnahme Ipp < 35 mA
Taktfrequenz fC = 65,25 ... 68,8 kHz
Ausgangsstrom IO < 10 mA
Verlustleistung je Ausgang Po < 50 mW
Eingangsspannung High UIH =3,5 ... 15V
Eingangsspannung Low UIL =-0,3 ... 1,2V
Tastverhdltnis tP

-+ = 0,4 ... 0,6

65
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DC

Fernbedienungs-Sender-Schaltkreis 1

) upo

73] oRVT
[22] DRVE
21] ORVS
[26) DRV
[16) ORV3
18] DRVZ
[17] DRV
116] DRVD
5] MoB
[14) MoA
13] Moc

—34 seno DRVO p12
~hd sent | V807D [ ppyy 7
-2 senz ORVZ p18_
—5d sens DRV3 b-18
~Ld SEN4 DRV4 b-20__
54 sens DRVS b2
~1d sENs DRV6 p-22-
—&4 seny oRvy P2
81 ocLs act |-
-% MOA Remo 1
-5 1 vos

3 1 moc

Anschlufibelegung und Schaltzeichen

Bezeichnung der Anschliisse

Der CMOS-Schaltkreis U 807 DC ist der Senderschaltkreis vorzugsweiseé zur Befehls-

Sensoreingénge der
Tastenmatrix

Ausgang fiir Oszillator
Eingang fiir Oszillator bzw. Systemtakt

Signalausgang
Bezugspotential

—

Bauform: DIP-24, Plast (Bild 1)
Typstandard: TGL 38521

Betriebsspannung

Treiberstufen-Ausgénge
fliir Tastenmatrix-Abfrage

Testeingang
Steuereingénge zur Auswahl

der Betriebsart

libertragung mit Infrarotlicht angepaBt an den Infrarot-Fernbedienungs-Dekoder-
Schaltkreis U 806 D.

Ei genschafteﬂ

{ibertragung von 2 x 64 Befehlen (d. h. 64 Befehle pro Steuerbit) iiber serielle puls-
B abstandsmodulier'te 7-Bit-Worte,

durch einen Sender konnen iiber das adressierende Steuerbit zwei Empfingersysteme

aktiviert werden,

grofier Betriebsspannungsbereich und geringer Stromverbrauch durch CMOS-Technologie,
Doppelwortausgabe mit repetierender Ubertragung,
die Betriebsarten Infrarotfernbedienung und Lokalbedienung (Bedienung lber Tasten am
Gertit) sind wahlweise mdglich,

alle Eingéinge sind mit integrierten Gateschutzdioden versehen.

Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert:

_ Oszillator beschaltet mit einem 4-MHz-Schwingquarz oder einen entsprechend dimensio-
nierten LC-Schwingkreis,

- pstufiger Vorteiler zur Erzeugung einer internen Taktfrequenz von 62,5 kHz,

. tiber die Steuereingtinge MOA, MOB, MOC erfolgt die Auswahl der flir den applika-
tiven Einsatz gewinschten Betriebsart,

- Eingabeeinheit bestehend aus Matrix/Sensor; Matrix/Treiber und Tastatur-Abfragezéhler,

- Impulsabstandsmodulator zur Kodierung der zu sendenden Ausgangssignale,

- Signalausgabesteuerung zur Ausgabe der pulsabstandsmodulierten Signale am Ausgang

REMO seriell in Form von 7-Bit-Worten.

Ausgewdihite Kennwerte

Betriebsspannung UDD‘ =4,5 ... 10,5 V
Betriebsruhestrom Ihpo £ 10 pA
Ausgangsstrom |IO| < 10 mA
Oszillatorfrequenz
{Fernbedienung) fQCLS = 4 MHz
Taktfrequenz (Lokalbedienung) fQCLS = 62,5 kHz
Tastverhéltnis (Lokalbedienung) t/T =0,4 ... 0,6
(Fernbedienung) t/T = 0,45 ... 0,55
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U 1056 D  PpLL-Synthesizer-Schaltkreis

{ I..3nzoszillatox‘frequenz zum Erzeugen von 4 verschiedenen Frequenzrastern,
- Rete

ntkoppelter Oszillatorfrequenz-Ausgang . Hi
- € i

[

Vool 6 Unp 130——FIN ES‘COD "“"1‘2' Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert: i

CLCK 7] s e go——{DATA FON [——o10 _ _ ) . il

REFE W FU &GN flo ——01;’ gine Teilerschaltung fir die Tingangsfrequenz, die aus einem 5-Bit-Swallow-Zihler e
O ———o0 - l y . . : . i

CHODLE i3 FIN 3 REFE 0sC ? ) d einem 10-Bit programmierbarem Teiler besteht. (Das Teilerverhéltnis wird von 1

un . : HHIRE

{ DLEN %ég; g‘g (T)gz den letzten 15-Bit des iiber den DATA-Eingang eingelesenen und zwischengespeicher-
\ DATA — i . ! it
| CLo [ FON ten 17-Bit-Datenwortes bestimmt. Das Datenwort enthélt kodiert das dem gewiinsch- :‘
! Uss 19 05¢ ten Sender entsprechende Teilerverhéltnis.), i

einemn 17-Bit-Auffangregister zum Speichern der 15-Bit-Daten fiir die Teilerzahl des

Referenzteilers, )
Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4) einer Formatkontrollsehaltung, die zwischen Stérsignalen und Datenwértern mit 17-Bit
Typstandard: TGL 42663

1

AnschluBbelegung und Schaltzeichen

1

Bezeichnung der Anschliisse wWortlinge unterscheidet und Datenwérter mit anderer Wortldnge nicht annimmt,

einem 16-Bit-Schieberegister, das die seriell eingeschriebenen Datenworter DATA nach

durchgefiihrter Formatkontrolle an das Auffangregister weiterleitet,

einer Frequenz-Phasen-Detektor-Schaltung, die mit Hilfe eines externen, als Integrator

1

’ UDDl Speisespannung fiir Pegelkonverter 0SsC

, Oszillatorausgang fiir die Re.
| CLCK

Taktsignal fiir die Dateniibertragung ferenzfrequenz

i REFE Referenzteilerwahl FON Nachstlmr.nausgang aur Fre- eingeschalteten Verstérkers, die Abstimmspannung erzeugt,

1 cMop Ausgang zur Steuerung des duenzverringertig . einer 13-Bit programmierten Teilerschaltung fiir die Referenzoszillatorfrequenz zum Er-
| Vorteilers (open drain) QRZ Oszillatoreingang fiir Referens. . .

| : ; PP zeugen von vier verschiedenen Frequenzrastern,

‘ DLEN Freigabesignal fir die Daten- frequenz (Emax = 4,0 MHz) . einem Dekoder mit zwei Setzeingtingen und Ausgéngen zur Programmierung des Refe-
| tbertragung , LOC Lock-Detelctor-Ausgang renzteilers auf die Teilerverhéltnisse 1 : 160, 1 : 400, 1 : 800, 1 : 8000,

; DATA fiingang flir die seriellen Daten- FIN Signaleingang, maximal 4 M - einem Quarzoszillator zur Erzeugung der Oszillatorfrequenz mit einem entkoppelten
informationen v Nachstimmausgang zur Fre- Ausgang zur externen Verwendung der Oszillatorfrequenz,

cro Enthoppelter Ausgang des Referens- guenzerhohung - je einem Pegelumsetzer fiir die Eingangssignale DATA, DLEN, CLCK und REFE; diese
frequenzoszillators zur Ansteuerung TP TestanschluB (im Betriebs- Eingéinge kénnen mit TTL-Signalen angesteuert werden.

: weiterer Schaltungen fall an Ugd)

! USS Bezugspotential UDD Betriebsspannung

Der U 1056 D ist eine PLL-Synthesizerschaltung, die zusammen mit einem diodenab-

Lo gestimmten Tuner, einem HF-Vorteiler, einem aktiven Loop-Filter sowie einer Pro-

| grammiereinheit ein komplettes Synthesizersystem fiir Rundfunkempfénger bildet. Ausgewdihlte Kennwerte
Eigenschaften Betriebsspannung Upp =8...10V
- Es kénnen Eingangsfrequenzen bis 4 MHz verarbeitet werden, UDDI = 4,5 ... 5,5V
- die Dateneingabe erfolgt durch serielle 17-Bit-Datenwérter die nach erfolgter For- Stromaufnahme Ipp =10 pA
matkontrolle liber ein Auffangregister zur Weiterverarbeitung gelangen, Ausgangsstrom IO =-10 ... 10 mA
- die Steuerleitungen sind durch Pegelumsetzer TTL-kompatibel, Oszillator frequenc fI =0 ... 4 MHz
: - die Frequenz-Phasen-Detektor-Schaltung erzeugt iiber einen externen Integrator die Eingangsfrequenz f =0 ... 100 MHz

Abstimmspannung fiir den Tuner,
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U 1159 DC  Teilerschaltkreis igenschaften
= schneller programmierbarer Frequenzteiler mit einer maximalen Eingangsfrequenz
T 7 15) P71 4 1 T von 125 MHZ, o | |
I > E RES “< 1 n _ pesonders geeignet als I?IochfrequenzteTler' fiir .Fre?uenzmef3~ und Synthemzersys?eme,
= 16 ! 8 Symetrische[' Eingang mit hoher Empfindlichkeit fiir den Anschlu von symetrischen
UCCD E E SW A1 g; “ Leitungen,
l uCCA E E CMm1 —11(3]— CcM1 Q L 7 _ bietet die Moglichkeit zwei Oszillatoren anzuschlieBen, sofern gewdhrleistet wird,
% s U E: 12] - —— CM2 daB jeweils nur ein Oszillator aktiviert wird,
: SSA 14 _ gzwei komplementére open-drain-Ausgidnge ermdglichen die Ansteuerung von CMOS-
uSSD E E P2 15 | ?zvés gehaltungen, die entweder auf positive oder negative Flanke reagieren,
Q E T_O-l CM2 I TS . Rilcksetz-Eingang, Tristate-Eingang, Standby-Eingang,
‘ Q E Ej TS 12| 8 . Programmiereingéinge und Steuereingéinge zur Programmierung der Teilerverhéltnisse.
‘ [ | - Folgende Baugruppen sind auf dem Chip integriert:
: AnschluBbelegung und Schaltzeichen Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)
: Typstandard: MDS 106
| _ Vorverstérker,
‘ - mehrstufige Teilerlogik,
| . Programmier- und Steuereinheit.
i
Bezeichnung der Anschliisse
T Signaleingang, invertiert TS Tristate-Eingang Ausgewéihlte Kennwerte
\ 1 Signaleingang CM2 Teilmoduseingang 2
| UCCD Betriebsspannung, digitaler Teil P2 Programmiereingang 2 Betriebsspannung UCC =4,5 ...5,5V
UCCA Betriebsspannung, analoger Teil SB Standby-Eingang Stromaufnahme ICC < 40 mA
| Ugaa Masse, analoger Teil CM1 Teilmoduseingang 1 Standby-Stromaufnahme leosn < 20 yA
‘ PSSD Masse, digitaler Teil SW Aktivierungseingang Verlustleistung Ptot <0,25 W
Q Ausgang negiert RES Riicksetzeingang max. Ausgangsstrom IOmax < 20 mA
t Q Ausgang P1 Programmiereingang 1

Der U 1159 DC ist ein HF-Frequenzteiler, der zusammen mit einem diodenabgestimmten
Tuner, einer PLL-Synthesizerschaltung, einem aktiven Coop-Filger sowie einer Program-

miereinheit ein komplettes Synthesizersystem fiir Rundfunkempfénger bildet.
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U 192 D  Dekoderschaltkreis : it
A -
M 20—in | % |0 —? ‘
Or 1 ié U ] a
= 16]Upp 3o—IC Ob o8 |
D 2] 15] o Lo—]IE O0c 09
IC i3] 14] Oh 5 o——{[A 0d o010 |
— Oe 01}
B : 13]0 |
B 3] 09 0f f—o12 I
1A [5] 12] of Cg —o13 3
01 }—o015 ‘
o 1o o Logikbaureihen
- . il
ob [8 9] 0c or 01 le
AnschluBbelegung und Schaltzeichen Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4) |
Typstandard: TGL 42662
{ D |C B |A |Oa Ob|lOc|Od|Oe| Of | Og| onh|oi|[or |Display
: Ll v ]u | (sl |l |ovle | {L |H l il
L (L |L |[H|H {HI|L |H|H L |H|L (L [H E' )
L |L |H|L |[H|H|H |H|L L |H|L |L |H =
L L |H |H|L || lL |L H|{H |L [L |H =
L {H|L |L [H|L |H|H|L H|H |L |L |H 5
L |H|L |[H|H|L |[H |H |H H|H|L |L |8 =
L /H|H|{L [H|H |8 |L |L L |L |L |L |H ]
L |H|H |[H|H |8BIlH |H |H H|H|L |L |Hu =
H|L |L |L |#H |8 |H |8 |L H | H|L [L |H -
H|L |L |8 |H|H|® |E|"H | 8L |lsla s I
H| L v | |ululely | |l |8 luls I
H{L |H|{H|H |8 |L |8 |H L |H|H |H |H I
H | H |L L |{H |H|H |H|L L |H[{H |H |H (=
H|H | |8 | w|H|v|n |8 lela g l. e
H|H|H|L |o |y |8 |H |L HI|!H |[H |H |H 15
i H|® |dg |H|H|L |H |H H |H |H |H |H =
| Ausgewiihlte Kennwerte
Kurz- . . . A
Kennwerte zeichen Mefbedingung min. max. Einheit
; Betriebsspannung UDD : 10,8 15 \
| Ausgangsspannung Uo 0 UDD v
| Ausgangsstrom H 'IOHI 10 mA




. CMOS-Schaltkreise

Die CMOS-Schaltkreise der Logikbaureihe V 4000 sind in gepufferter Sehaltungstechnikf

ausgéfu'hrt (auBer V 4007 D) und entsprechen in ihren statischen elektrischen Paramg.

- tern dep JEDEC-Standard-B-Serien-Spezifikation. Im Vergleich zu TTL- bzw. Low-powey.

" TTL-Schaltkreisen zeichnen sich die CMOS-Schaltkreise durch folgende Vorteile ayg

- Niedrige Verlustleistung bis ca. 10 MHz (erméglicht den Einsatz in batteriegepuffertg,

Schaltungen),

- der Maximalwert der Ausgangsimpedanz ist nahezu unabhiéingig von allen erlaubten Eip.

gangsbelegungen ,

- nahezu ideale Ubertragungskennlinie,

- groBer Betriebsspannungsbereich (UDD = 3 bis 15 V), geringe Stabilisierung der Be.

triebsspannung erforderlich,

- hohe statische Storsicherheit,

- niedrige, einheitliche Eingangskapazitit,

- Arbeitstemperaturbereich von -40 bis 85 °C,

- Lieferung in Dual-in-line-Plastgeh#usen.

Diese Eigenschaften erschlieBen CMOS-Schaltkreisen eine Reihe neuer Anwendungsmég.

lichkeiten in Ergénzung zu den TTL-Schaltkreisfamilien.

Grenzwerte
Kurz- min. max. Einheit
zeichen
Betriebsspannung Upp Ugg - 0,5 Ugg * 18 v
Eingangsspannung UI USS -0,5 UDD +0,5 N
Ausgangsspannung UO USS - 0,5 UDD + 0,5 \
Verlustleistung je PV 100 mW
Ausgangstransistor
Gesamtverlustleistung Ptot 300;1 mw
150 mW
Gesamtverlustleistung3) Ptot 6001) mW
300% mw
Lastkapazitiit je Ausgang CL 5 nl
Eingangsstrom Il 10 mA
Betriebstemperaturbereich Ta -40 +85 °C
Lagerungstemperaturbereich stg -55 +125 °C
= +85 °C; 3) nur V 4034 D

1) Ta = -40...+70 °C; 2) Ta
74

Ausgewﬁhlte Kennwerte (auBer vV 4007)

Kennwert f;rczh'en - MeBt|)Ied|1ngun£gJen min. max.. Einheit
DD "o O
v e W
Ausgangsspannung High Uon 5 <1 4,95 Y
10 <1 9,95 \
15 <1 14,95 v
Ausgangsspannung Low UOL 5 <1 0,05 A
10 <1 0,05 \
15 <1 0,05 \
Ausgangsstrom High "IOH 5 4,6 0,4 mA
10 9,5 0,9 mA
15 13,5 2,4 mA
Ausgangsstrom Low; IOL 5 0,4 0,4 mA
10 0,5 0,9 mA
15 1,5 2,4 mA
Eingangsspannung High Ul 5 <1  0,5/4,5 3,5 4
10 <1 1,0/9,0 7,0 \'
15 <1 1,5/13,5 11,0 '
Eingangsspannung Low UIL 5 <1 0,5/4,5 1,5 \%
10 <1 1,0/9,0 3,0 \
15 <1 1,5/13,5 4,0 \%
Eingangsreststrom High |II| 15 T, = -25 °C 0,1 pA
15 T, =85 °C 1,0 pA
Reststrom der Ly 15 15, T, =-25 °C 1,2 pA
Tristate-Ausgénge 15 lS,Ta =85 °C 12 HA
Reststrom der —IZL 15 0, Ta =25 °C 1,2 A
Tristate-Ausgénge 15 0, Ta = 85 °C 12 HA
Eingangskapazitét Cl T, = -25 °C 7,5 pF
Stromaufnahme IDD 5 7,5 pRA
Gatter 10 15 HA
15 30 HA
Stromaufnahme IDD 5 30 pA
Flip - Flop, Latch 10 60 HA
Gatter 15 120 HA
Stromaufnahme IDD 5 150 HA
Zéhler, Register 10 300 A
L 15 600 HA
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V 4001 D 4 NOR-Gatter mit je 2 Eingdngen

112 [2]
o1 [3]
07 [4]
121 5]
1226 |
Uss 7]

i Ii

14]upp
13142
121 a1
[11] 02
0] 03
(9] 132
8] 131

= N

w

—
o] 3
o 1
—Y)
P
! ——0 10
[lo Som—
O—— 1
13 o——-_f"”

\%

[LEFPT

-
[N

|

-
)

|

3
> 4
™10
N1

AnschluBbelegung, Schaltzeichen

und IEC-Zeichen

Bauform V 4001 D: DIP-14, Plast (Bild 3)
Bauform V 4001 S: SO-14 (Bild 28)

Typstandard: TGL 38605

Funktionstabelle
Int In2 On
L L H
H L L
L H L
H H L (n =1...4)
Ausgéwithlte Kennwerte
Kennwerte ;{:irczh—en MeBbedingung min. max. Einheit
Flankentibergangszeit der tTLH UDD = 5V 200 ns
Ausgangssignale tTHL UDD =10V 100 ns
UDD =15V 80 ns
Verzogerungszeit tPLH UDD = 5V 150 ns
tPHL UDD =10V 75 ns
U= 15V 60 ns

y 4007 D

2 Transistorpaare und 1 Inverter

r_,/,
D?P[Z-/

s2p[2]
62[3]
s2N[ 2]
o2n[5]

G116
7

Uss

14Jupp
13]p1p
[12]P3NP
[11]s3p
1063

s ]san

8 |DIN
el

g °Upp
S2P S3P
B.Bpd| B.Zfgd| A& ﬂ Iy
G1 ‘1D1P ,'10'2P —
O—$~-{"1—4 G2 o919 63 0414 y—{—1-9—-0L3NP
JD1N JD?N
7S I S R Fl]zx___zx
S2N S3N
- °USS

AnschluBbelegung, Schaltzeichen

und IEC-Zeichen

Bezeichnung der Anschliisse

Bauform V 4007 D: DIP-14, Plast (Bild 3)
Typstandard: TGL 42628

D2P _ Drain 2, p-Kanal-Transistor UDD Betriebsspannung

S2P Source 2, p-Kanal-Transistor D1iP Drain 1, p-Kanal-Transistor

G2 Gate 2 D3NP Drain 3, p/n-Kanal-Transistor

SN Source 2, n-Kanal-Transistor S3P Source 3, p-Kanal-Transistor

D2N ‘Drain2, n-Kanal-Transistor G3 Gate 3

Gl Gate 1 S3N Source 3, n-Kanal-Transistor

USS Bezugspotential DIN Drain 1, n-Kanal-Transistor

Ausgewihlte Kennwerte

Kennwerte I;;f{;en MeBbedingung min. max. Einheit

Flankeniibergangszeit der tog UDD = 5V 200 ns

Ausgangssignale tTHL UDD =10V 100 ns
UDD =15V 80 ns

Verzdgerungszeit torn UDD = 5V 110 ns

tPHL UDD* 10V 60 ns

U ns
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V 4011 D 4 NAND-Gatter mit je 2 Eingingen Vv 4012 D 2 NAND-Gatter mit je 4 Eingiingen
[ ] | % 2 &
I:. 2 o— 2
Ln | EUDD 7 | o1 [ up 5 ] - N
1 o—] e— g< N3 — —0 1 4
112 [ 2] 13] 142 2o b 2 m (2] 1302 4 oy P
— 5 5 o—d 2
01 [3] [12]T @ So— & o4 rE > 4 112 3] 12]124
_— . 6 o—of  —
0z [4] [11] 0z N 8 A 10 m3 [4] 1]123
- 9 o—f e 2 0122 9|
21 [s 10 I ne|s 10] 9 o—
i 03 12 0—— & 1z : 11 10 O——o 10 | 13
122 [6 | 19] 132 13 o f—o" 13 Nc@ [9]121 1 o] >—0 13 | 13
12
12 0~ —s—
Ugg [7] [8]an Ugsl 7] 8] Ne 2
5 AnschluBbelegung, Schaltzeichen Bauform V 4011 D: DIP-14, Plast (Bild ) Anschlufbelegung, Schaltzeichen Bauform V 4012 D: DIP-14, Plast (Bild 3)
| und IEC-Zeichen Bauform V 4011 S: SO-14 (Bild 28) und IEC-Zeichen Bauform V 4012 S: SO-14 (Bild 28)
L Typstandard: TGL 38605 Funktionstabelle Typstandard: TGL 38605
| = #
i Inl In2 In3 In4 On Die mit "NC" (nieht kon-
| .
i Funktionstabelle T"L’ L L L u taktiert) bezeichneten
'! H L L L H Anschliisse konnen mit
‘ In In2 on o i r 5 i Potentialen:
N L L H L H USS—(USUSS+18V
L L H H L H L H belegt
L H H L H elegt werden.
L H i H 1 H L H
H L H L L L H H
H L L H H
, H H L =1 L H L H H
L H H L H H
L L H H H
H L H H H
Ausgewiihite Kennwerte L H H H H
i H H H L (n=1...2)
‘ Kennwerte ;{euiizh_en MeRbedingung min. max. Einheit Ausgewdhlte Kennwerte
P ) Kurz- : . . .
‘ Flankeniibergangszeit der tTLH Upp= 5V 200 ns Kennwerte zeichen Mefbedingung min. max. Einheit
Ausgangssignale brHL Upp =10V 100 ns Flankentibergangszeit der trLy Upp= 5 v 200 ns
Upp= 15V 80 ns Ausgangssignale trgr | Upp = 10V 100 ns
Verzdgerungszeit tPLH UDD = 5V 150 ns U =15V 30 ns
t U.n=10V 75 ns DD
PHL DD Verzogerungszeit t Un= 6V 170 ns
Upp= 15V 60 ns el Iy 75 ns
PHL DD
UDD =15V 60 ns
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V 4013 D 2 x D-Flip-Flop
alm | 12]upi £ s L1
- Db g o ] 1T 2__IHpe
ai[z] [Blaz 5 o] o o1 f D N2
c13 — 3 o——C1 ——02 —R
B i
R1[4] 1]c2 g o—ysz | 11
D1[3 |R2 9 o—] D2 —o13 8 g
] ol 1 o—abC2 az 12 1o 13
S1E EDZ 10— R2 9
I 1 N2 |
Uss| 7 8] 52 SR

v 4015 D
v 4019 ©

AnschluBbelegung, Schaltzeichen

Bauform V 4013 D: DIP-14, Plast (Bild 3)

2 x 4 Bit Schieberegister

.

CZD: EUDD
0232 1502 .

14R2
13020

012[3]
on 4]

010[ 3] 12] 021
| r1[® 11] 022
o1 [7] [10] 013
Ugs[2] _JE](”

6 R1 | R6 —]| 010 t——0 5
9 P C1 011 —o0 4
7 o—— D1 012 }——o 3

013 ——0 10
140—— R2 | R6 —=|020 |—o0 13
1 0——i» C2 021 p—m—012
150—~ D2 022 f—mo M

[EC-Zeichen

in Entwieklung

AnschluBbelegung und Schaltzeichen

Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)

I'ypstandard: TGL 38997

und IEC-Zeichen - Bauform V 4013 S: SO-14 (Bild 28) .
Funktionstabelle Typstandard: TGL 38996 Funktionstabelle
Eingénge Ausgiinge W Ausginge
c D R S Q Q m C D R ono ‘ Onl ‘ On2 On3
L/H-Flanke L L L L H 1 L/H-Flanke D1 L D1 X X X
L/H-Flanke H L L H L 2 L/H-Flanke D2 L D2 D1 X X
H/L-Flanke X L L Q Q 3 L/H-Flanke D3 L D3 D2 D1 X
X X H L L H 4 L/H-Flanke -~ D4 L D4 D3 D2 D1
X X L H H L H/L-Flanke X L keine Anderung
x x | v | H Y n? x x H Lo L | L
Ausgewiihlte Kennwerte (x = L oder H) 1) ungiiltige Verkniipfung . (m = Anzahl der Takte; x = L oder H; n = 1,2)
- Ausgewdihlte Kennwerte
Kennwerte geuir;zzh—en Mefbedingung min. max. Einheit Kurz-
Kennwerte zeichen MeBbedingung min. max. Einheit
Setzimpulsbreite bzw. toy Upp= 8V 180 ns -
Rilcksetzimpulsbreite try Upp =10V 80 ns Taktfrequenz fo Upp= 5V 3 MHz
UDDk 15V 50 ns UDD 10 V 6 MHz
75, i = U =15V 8,5 MHz
Ver zogemingszelt toonL UDD 5V 300 ns ) . DD s
C—+Q, Q tPCLH UDD =10V 130 ns zerzoger'ungszelt tPHL UDD 5V izg ns
= -~ 0O t U =10V ns
S—~Q tpsn | UYpp = BV 90 ns n pLH | VDD ; o
- Q U =15 ns
R—Q 'pRLH ) ‘ DD
Verztjg'emmgszeit tPSHL UDD = 5 400 ns ' Verzoger‘ungszelt tPRHL UDD = 5V 400 ns
- Q = R -w =10V 200 ns
S—Q torur | Ypp = 10V 170 ns On Unp
- "
R—+Q UDD =15V 120 ns UDD 15V 160 ns
81
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V 4017 D Dekadischer Zshler mit 10 dekodierten Ausgiinge,, v 4019 D 4 AND/OR-Auswahigatter
CT10 CTRDIV10/ f . 9
0s [1 [16]upp 14 o—«L c 00 S DEC 184 [ [6Unp g ofTAT ol
01 b—02 ] + 0 }—3. - 7 o—— 1B1 01 p—o19 -———GI
01 [2] LI CE 02 ot Ak T 1a3[2] 1] 1 L o—1A2 ] C
ot 15 - ]
03 07 CT=0 2 4 14| 1B Jou— 6
00 3] e 04 010 NI 153[3:_ 14 2 %i’g 02 f—o11 7 MUX | 10
02 [4] l13] cE 05 ——o1 L0 ra2[4] BES 30— 1B3 : 1
1 —
g e o o I R - e R B S
T 10——1IB4 a—
08 |—o09 7i—5 11102 12
ol ulos 150—1 R 09 —o11 g wie] il 9o IA 0k o3 13_5—
03[7] Y : o 181 [T 10]01 14 o—11B 1 13
Uss 8] (5] 08 o f—o12 CcTes 2 Uss [2 ] @IA
AnschluBbelegung, Schaltzeichen Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4) AnschluBbelegung, Schaltzeichen Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)
und [EC-Zeichen c ’ und IEC-Zeichen Typstandard: TGL 42632
Impulsdiagramm CE
R .
00 Funktionstabelle
01 —
02 . 1A B IAn IBn On
03 I L
04 /A X H X H H
05 al
H X H
06 i ‘ H X L
T
07 ! X X . .
08 ’”‘{ L L X X L
. 09 7\ H L L H L
Ausgewdhlte Kennwerte o I L H H L L {(x = L oder H)
Kennwerte Rurz- MeRbedinguny mi Einhei
zeichen gung in. max. inheit
Beruhigungszeit nach tep Upp= 8V 400 ns Ausgewiihlte Kennwerte
H/L-Flanke Reset vor UDD =10V 280 ns
L/H-Flanke des Taktes Uyp =15V 150 ns Kennwerte E{gr'czh_en Mefbedingung min. max.  |Einheit
Verzogerungszeit too UDD = 5V 650 ns
Takt -~ Ausgang Upp =10V 270 ns Flankeniibergangszeit der tepn | Upp= 8V 200 ns
Upp = 15 V 170 ns Ausgangssignale tog, | Upp = 10V 100 ns
. - = 80 ns
Verzodgerungszeit tPCCO UDD 5V 600 ns UDD 15V
Takt -~ CO UDD =0 Vv 250 ns Verzdgerungszeit oLl Upp= 5 v 300 ns
] - = 120 ns
Upp = 15 V 160 ns paL | Ypp= 10V
UDD =15V 100 ns
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V 4023 D 3 NAND-Gatter mit je 3 Eingéingen
vy 4027 D 2 Master-Slave-JK-Flip-Flop
& l 3 g :
3 o— Nt : 3 o—— S1 TT 9~
1 5 15
I21 [3 Tupp 6 g N6 iy E"'_T_EIUDD 10 o— J1 a o 01y 15,
122 IZ 3l 5o — — 5lar 13 et R Vi
3 a? IZ 1 K1 11T " ;
‘ 111 E E}Im 1o & 1 CYE Ea_f 12 o— R1 12N0R = v
(- P 2 3 o——
| 112 [4] ] 2 —~———0 9 5 . 13) 1 7 sz | 171
: — 8 o 8 r2 [£] 6 o J2 o1 7
| 113 [5] [10] 93 : N k2[5 12]R1 3 o—pC2 o o2 o |y 1
| a1 = M o—ro —_— 5 o— K2 3
| o1 [® 9]02 i — |>c1
i U % % 12 o—— ——010 ——g 10 12 [8] DKV 4o —[R2 5 >Tﬂ,z N2
i ss 8]123 30— L2 A
| 3 57 E’: 10 J1 i R :
9]s1 i
A USSE |
nschiufibel i . :
und IEC_Zeiecgl‘]lg:]g, Schaltzeichen Bauform V 4023 D: DIP-14, Plast (Bild 3) AnschluBbelegung, Schaltzeichen und IEC-Zeichen Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4) WE
5 Bauform V 4023 S: SO-14 (Bild 28) ktionstabelle Typstandard: TGL 42629 i
» Typstandard: TGL 42632 Fun ypranere el
? o W Ausgang Ausgéinge 1 |
B Funktionstabelle ;g |K |s | R Q C Q Q i
‘;{ , —~ th bhit thi1 fhi!
' w Inl I e 3
] " n2 In3 On Hlx |L |L L L/H-Flanke H L i
| | L L u x |L |L L H L/H-Flanke H L |
| H L L " L |x {L L L L/H-Flanke L H 5‘;i
1 L H L - x |H | L L H L/H-Flanke L H ;; If
| H H L - x |x | L L X H/L-Flanke Q, Q, !
| L L H H x | x H L X X H L {:‘
| p L . H x | x | L H X X L H M
L H H | # . x |x | B | H X X H H
H H H L M= 1...3) (x = L oder H) !:'
1 ; Ausgewihlte Kennwerte : Kennwerte I??irczh‘en MeBbedingung min. max. Einheit ;‘3
; ~ [
| i
I Kennwerte [z{e?iizh‘en MeRbedingung min. max. |Einheit Setzimpulsbreite tsH Upp= 3V 180 n 1 ‘ ‘
Do : Rileksetzimpulsbreite tey UDD =10V 80 ns N |
| . . ! (
;% Flankeniibergangszeit der tTLH UDD = 5V 200 ns UDD =15V 50 ns ‘ ‘ 1
B A i - " . -~ HE
usgangssignale togr, | Upp = 10V 100 ns Verzégerungszeit Yo CHL Upp= 8V 300 ns |
U = 1 o a) = i
. . ) pp= 18V 80 ns o Q, @ tbeLH Upp = 10V 130 ns !
I r 7 i T - 7 . I
] erzogerungszei tPLH JDD 5V 170 ns - S - Q_ tPSLH UDD =15 V 90 ns
. tog, | Ypp = 10V 75 ns R - Q toRLH
‘ ‘ UDD =15V 60 ns Verzogerungszeit tpSHL Upp = 5V 400 ns
84 § - Q R —~ Q tpRHL Upp =10V 170 ns I
85 '
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V 4028 D  BCD-zu-Dezimal-Dekoder .y 4029 D Synchroner 4stufiger binérer BCD-Vor-/
g Riickwértszéhler mit Voreinstellung
: BCD/DEC
04 [1 16| Upp L3 0
:I Do 00 Lo 3 10 0 y 1 EUDD 15 ¢ [CT 21 00 t—o06
02 [2] 15] 03 01 f——o14 ——A1 1\2 PE ) 5 €L
15| C
0o [3] oy 00— 10 02 |——o2 2—= 03 (2] ? B/D 01 |—on
] 15 10 o—— U/D
130— 11 03 |—o015 13 2 312 Li EOZ
07 {I EN 120—— 12 04 |—o01 - 1 :’I A | PO 02 14 IEC-Zeichen
» 3 13]IP2 4 00— ——0
09 5] 21z Mol gz “*’3 2 |, 56 1pof 4| 70— 1 p1 in Entwicklung
05 [&] 1] 13 07 —ot 61— ¢t [5] 121P o] P2 A
03 2
06 7] [10]10 08 09 74 00 [€] nfor 30— 1P3
09 |—o5 18 gl—3 % [7] 6] /D o7
Uss [8 "9 ]os gl_5 co T 1o— PE coj’
i . Ugs [ [9]8/D
unsc&lgBt;elgﬁung, Schaltzeichen Bauform V 4028 D: DIP-16, Plast (Bild 4)
nd IEC-Zeichen Bauform V 4028 S: SO-16 (Bild 29) : ] . (Bi
X ! : . altz : : DIP-16, Plast (Bild 4)
| Funktionstabelle Typstandard: TGL 38997 AnschluBbelegung, Schaltzeichen Eaui?;'?dal% TGI: 42?3529( i
. Funktionstabelle yP :
| ‘ 0 " 2 1 o0 o1 02 o3 o4 05 06 07 08 09 Eeuereingang Logiksymbol Funktion
: L L L L L L L L L L L L L B/D H bindr
% H L L L L H L L L L L L L L B/D L dezimal
L H L L L L H L L L L L L u/b H vorwérts zdhlen
H H L L L L L H L L L L L u/D L rilckwérts zéhlen
L L H L L L L H L L L L L PE H voreinstellen
| H L H L L L L L H L L L L PE L nicht voreinstellen
L H H L L L L L L L H L L L (ol H keine Anderungen
H H H L L L L L L L L H L L [l L zéihlen
L L L L L L L L L L L H L -
i Kennwerte
H L L H L L L L L L L L L H Ausgewahlte
L H L ®B|L L L L L L L L 1. 1 Kennwerte f;‘;ien MeRbedingung min. max. |Einheit
H H L H L L L L L L L L L L
L L H H L L L L L L L L L L Verzogerungszeit tPC UDD = 5V 500 ns ‘
H L H H L L L L L L L L L L Takt -+ On Upp =10V 240 ns }
L H H H | L L L L L L L L L Upp = 15V 180 ns .
Ho# B0 | L L L L L L L L Verzogerungszeit tpecsl Upp= 5V 560 ns N
Ausgewdhite Kennwerte Takt —-» CO U..=10V 260 ns o
: DD
. Kurz- - .
Kennwerte Zeuir'czhen MeBbedingung min. max. Einheit Upp= 15V 190 ns |
. : Verzogerungszeit tPPE UDD = 5V 470 ns |
IVer’zogerunguelt tPHL UDD = 5V 350 ns PE -+ O UDD =10V 200 ns ! “
n -~ On toLy Upp =10V 160 ns Upp = 15V 160 ns LR
Upp =15V 120 ns o
86 87 1]
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4 Exklusiv-OR- it j ingt . s 1 .
V 4030 D lusiv-OR-Gatter mit je 2 Eingingen v 4034 D 8stufiges bidirektionales paralleles/
serielles Busregister
It 4 r//i
(] EUDD - 1 E./‘zUDD
112 [2] [13] 142 ! [ — 2 =1 3 B7 RG— |=~—
| 2 o e 86 [Z] 23]a7 50— ©
‘ 01 [3] 12| T41 5 o—p =t ; = 4 13 0——r{ P/S
. 6 o—— ) s | B Bs 3] 2246 11 o— A/B i
E 7 =
- 02 [¢] 1] 0 8 o—{ =1 S 10 AN 21]as 40— A/S Bl —o7
i P a—— -—-010 9 — B
121 [3] [10] 03 _ e 51 [5] 20jae 00T LIS B2 |—o6 :
[6: _S)_J - 12 00— 1 o . 1 10— A9" IEC-Zeichen
[22 . “
’ 13 52 6 19]A3  170—— A1 B3 l—o5 in Entwicklung
Ugg L7 8] 131 18o— A2 L
| S8 B Bt [7] 18142 190— A3 B ot
‘ 80 [8) 17)a1 200— A BS |—o3
AnschluBbelegung, Schaltzeichen Bauform V 4030 D: DIP-14, Plast (Bild y pe [9) feJao 210743 B6 —o2
- und IEC-Zeichen Bauform V 4030 S: SO-14 (Bild 28) 220—— Ab
g [ : Typstandard: TGL 38605 15 |1:_o_ EIC 230——{ A7 B7 —©01
s | s 90— AE
N ) A/B[n 14]A/5 L.
o ! Funktionstabelle Aol o -
i i — " Ugg 112 E]P/S AnschluBbelegung, Schaltzeichen
! lingéinge usgang
| .
o Inl In2 On Funktionstabelle Typstandard: TGL 42630 Bauform: DIP-24, Plast (Bild 10)
L L L AE P/S A/B AfS Arbeitsweise
H L H L L L X Serieller Mode; serieller Dateneingang; A-Ausgénge gesperrt
: L H H L L H X Serieller Mode; serieller Dateneingang; Kanal-B-Ausgabe
H H L L H L L Paralleler Mode; B-synchrone Eingéinge;
(n=1...4) A-Datenausgéinge gesperrt
5 L H L H Paralleler Mode; B-asynchrone Eingénge;
A-Datenausgénge gesperrt
| Ausgewihite Kennwerte L H H L Paralleler Mode; A-Eingabe gesperrt;
|
i K B-Ausgabe; synchroner Datenumlauf
‘ urz- . . o i
‘ Kennwerte zeichen MeRbedingung min. max. Einheit L H H H Paralleler Mode; A-Eingabe gesperrt;
[
| . . B-Ausgabe; asynchroner Datenumlauf
| Flankentlibergangszeit der tTLH UDD = 5V 200 ns : ; i
: Ausgangssignale ¢ U 1o v H L L X Serieller Mode; synchrone serielle Dateneingabe; Kanal A
‘ g THL DD~ 100 ns H L H X Serieller Mode; synchrone serielle Dateneingabe; Kanal B
i U =
Verss " DD 15 v 80 ns H H L L Paralleler Mode; synchroner Eingang Kanal B;
erzogerungszeit t =
& & PLH UDD >V 220 ns Kanal-A-Ausgabe
t =
PHL UDD 10V 100 ns H H H L Paralleler Mode; synchrone Eingabe Kanal Aj;
UDD =15V & HL Kanal-B-Ausgabe
H H H H Paralleler Mode; asynchrone Eingabe Kanal A;
" Kanal-B-Ausgabe
(X = L oder H) 89




. 4 Bit Schieberegister mit synchroner Parallelein
Ausgewiihlte Kennwerte w g y gabe
Kurz- . . .
Kennwerte zeichen | MeBbedingung min. max.  |Einhejyl | o9 EF’_— 6]uop 5 Z:j R | Re—~
i /€2 sjor © ¢
Flankeniibergangszeit der tTLH UDD = 5V 200 ns L Lo—-o J 00 o1
| Ausgangssignale tTHL UDD =10 V 100 ns K '3 EO? 3 0—-0 K 01 f—o015% .
! U =15V 80 T EO:‘ 9 o—TIPO 02 |—o014 IEC-Zeichen
‘ } DD~ ns I 12 o——IP1 03 [—o13 in Entwicklung
‘ I Taktfrequenz fC UDD = 5V 2 MH;y R E Elm 11 o—— P2
|
‘ Upp =10V 5 MH 12 0~ 4IP3
UDD: 15 V 7 MHZ ¢ E EIH 2 o——1/T
1 bb ’ P8 7] olter 4 P/S
Taktimpulsbreite ton Upp= 5V 250 ns :
Upp = 10V 100 ns Ugs L8] B
U =15V 70 ns . .
3 g DD hluBbelegung und Schaltzeichen Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)
Impulsbreite AE, P/S, A/S |t Ul = 350 Ansc : )
g’ ° P15 A AEH DD - >V 120 ES . Typstandard: TGL 38998
i tosy UDD =10V S Eingiinge Rtemglster‘ausg&mgtmzf1
| _ = — c
} tasn | UYpp =BV 80 ns J|K | R
} o Datensetzzeit seriell tssp Upp= 5V 160 ns ’L" < L L/H-Flanke L L
[ -
o Upp = 10V 60 ns 0ol x L/H-Flanke L H
o Upp =15V 40 ns ¢ L | L L/H-Flanke H L
: Datensetzzeit parallel tSPD UDD = 5V 50 ns H L L/H-Flanke Q1 Q1
{
i Upp= 10V 30 ns « lH | L L/H-Flanke H H
P Upp =15V 20 ns « |x | L H/L-Flanke Q1 Q1 .
1 ‘ Verzégerungszeit A --=B touL Upp= 5V 700 ns < | x H X X L Funktionstabelle
! = x = L oder H
tPLH UDD 10V 240 ns : ( )
Upp=15V 170 ns Ausgewdhlte Kennwerte
6 i t U = 5V 700 ns - , ,
Verzogerungszeit PC DD Kennwerte ;?irczhen MeBbedingung min. max. Einheit
[ C --+= An oder Bn Upyp=10V 240 ns |
Upp=15V 170 ns Verzégerungszeit C --» O tpe Upp= 5V 300 ns |
: Selektions- und Deselek- tpor, Upp= SV 400 ns R --»0O thp UDD =10V 200 ns o
f . : um
! tionszeit AE --+~ An tPZH UDD =10V 160 ns UDD =15 V 160 ns i |
e tprz | Upp= 15V 120 ns Setzzeit der JK-Einginge tssg | Upp= 5V 220 ns N
i || Loy, Upp = 10V 80 ns i
I Taktanstiegs- und tCLH UDD = 5V 15 us UDD =15 V 60 ns \
‘ abfalizeit ton, Upp=10V 15 ps .- |Setzzeit Paralleleingéinge tep Upp= 5V 100 ns
‘ Upp =15V 15 us Upp =10 V 50 ns ]
| ‘ Setzzeit seriell bzw. tess Upp= 5V 250 ns Upp = 15 V 40 ns i
' Setzzeit parallel Steuer- tSPS UDD =10V 120 ns Rileksetzimpulsbreite try UDD = 5V 200 ns - i
i signal zum Takt UDD =15V 100 ns l UDD =10 V 90 ns i
i | |
| 91 i
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4044 D 4 RS-Flip-Flop |
V 4042 D 4 Bit Auffangregister F,/ !
- i
5| at E:"—“EUDD = !
a4 [1] E]UDD 6 IEN=1 C1 e E Esa Q1 f——o13 »
\ wE  [m ) = I - I
¥ — , D 4 = Q2 o9 ,
| Q1 ]_—3_: E]DI. 4 ! 32— .3 = I3 Em IEC-Zeichen
‘ | ! b2 a? 10 o E = in Entwieklun,
N 1 [4] 1303 36— 3 5 4 L1 ot 5] BEE a3 |—-o10 ¢
i o o— D4 Q3 —on T 9 .
¢ [s] ACER. 0 5 = 7 [6 11]53
5 o— C 12 1 R2 as )
P [6] 1103 6 o—oA P oL f—o1 13 1 51 [7] 1] 03
, 15 =4
‘ p2 [7] [10] 02 ] " \ ves [T] 5] a2
Uss [2] 9]a2 T 15 : ;
Anschlufibelegung und Schaltzeichen Bauform V 4044 D: DIP-16, Plast (Bild 4)
‘ ‘ . Bauform V 4044 S: SO-16 (Bild 29)
1 ‘ AnschluBbelegung, Schaltzeichen Bauform V 4042 D: DIP-16, Plast (Bild 4 Funktionstabelle Typstandard: TGL 42633
| und IEC-Zeichen Bauform V 4042 S: SO-16 (Bild 29)
By 7 Typstandard: TGL 38999 Eingéinge Ausglinge
[ . - - = —
}{ | Eingtinge p A“s%gge Funktionstabelle QE Sn En Qn
i } —
| E L. X X hochohmig
t L L D H L H H
: L/H-Flanke L Lateh H X L L (h=1...4,
\ H _ H D H H H Latch X = L oder H)
3 H/L-Flan} H Latch - "
| /L-Fanke (h=1...4) Ausgewiihlte Kennwerte
; Ausgewdhlte Kennwerte I Kurz- ‘ _ o
[ Kennwerte zeichen Mefibedingung min. max. Einheit
! Kurz- : . T
} Kennwerte zeichen MeBbedingung min. max. Einheit Verzbgerungszeit tp§ UDD - 5y 300 s
‘ Verzégerungszeit Dn -=Qn | tpnapy | Upp = 5V 220 ns R oder 8 zu Q tor Upp=10V 140 ns
| tppqu | Ypp = 10V 110 ns Upp = 15 V 100 ns
P ‘ UDD =15 V 30 ns S'elektu.)ns- und Deselek- tPZH UDD = 5V 230 ns
| Verzogerungszeit Dn -+ Qn tPDQHL Upp = 5V 300 ns thﬂSZe'lt durch QE von tonz Upp =10V 110 ns ! |
b tons Upp = 10V 150 ns Q = High Upp=18V 80 ns |
. PDQLH o _ .
( : UDD =15 V 100 ns Selektions- und Deselek- tPLZ UDD 5V 180 ns i
[ : . . _
. Verzogerungszeit C -+ Q tpeQHL Upp = 85V 450 ns tionszeit durch QE von tooL, Upp =10V 100 ns
i tpequu | Upp = 10V 200 ns Q = Low Upp= 15 V 70 ns H
; Upp = 16V 160 s | ISET-und RESET- ts. Upp= 5V 160 ns [
¢ = mpulsbrei _ = ,
A Verzégerungszeit C -+ Q tPCQHL Upp = 5V 500 ns pulsbreite Low tap Uyp =10V 80 ns f
i ~ _ U =15V 40 ns |
i tPCQLH UDD =10V 230 ns DD ‘
' U =15V 180 ns
DD 93
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V 4046 D PLL-Schaltung (Phasenregelkreis)

{
" PLL |PCP1 —o0 2 [0}
PCP 1 16]upp 3 o] Iri PCP2[—0 13 PLL f
PCP1]2] 5|1z R T A ! " PCO1}—2
8 o 9 LV SIGN  PCO1Y |13
e iz 1413 3°~* o ————2 COMP  PCOTM|—15
o—x i
ov [¢] 13] PcP2 ¢ RY 1 oV p X PP L
VE o—x{ RXZ DEM——010 cX
VE [5] 12] Rx 2 12 1 :12 RX nn
15 YA RX
cx1l6 1] RX 1 Py
[e] ] 50— VE 2 Qlyco  veofty
cx2[7] [10] DEM 5 #4inn
Uss [€] 9]1v

Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4
Typstandard: TGL 43014

Anschlu3belegung, Schaltzeichen
und IEC-Zeichen

Bezeichnung der Anschlilsse

PCP Ausgang Phasenimpuls UDD Betriebsspannung
PCP1 Ausgang Phasenkomparator 1 1Z Z-Diode
IC Komparatoreingang der Pha- IN] Signaleingang Phasenkom-

senkomparatoren paratoren

ov Ausgang spannungsgesteuerter PCP2 Ausgang Phasenkomparator §
Oszillator RX1,RX2 Widerstandsanschliisse

VE Oszillatorfreigabe DEM Ausgang Demodulator

CX1,CX2 Kapazitétsansechliisse v Eingang spannungsgesteuerter

USS Bezugspotential Oszillator

Der Schaltkreis V 4046 D beinhaltet einen spannungsgesteuerten Oszillator (VCO) und?
verschiedene Phasenkomparatoren, die einen gemeinsamen Eingangsverstdrker und eine
gemeinsamen’ Komparatoreingang haben. In Verbindung mit der einfachen externen Be
schaltung wird der Aufbau von PLL-Schaltungen ermdglicht. Die einzelnen Schaltungs
komplexe sind aber auch getrennt anwendbar. Zur Stabilisierung der externen Spannungs

versorgung ist eine Z-Diode integriert.
Externe Beschaltung

min, max. Einheit
RX1 5 1-103 kOhm
RX 2 5 1-103 kOhm
CX1 UDD 2 3V 100 pF
UDD > 1V 50 ; DF
RDEM 1410 kOhm

ch—Tell
nnungsgesteuerte Oszillator (VCO) benétigt fiir seinen Betrieb eine externe Kapa-

er spa
D . CX1 und einen oder zwei externe Widerstéinde RX1, RX2. Mit RX1 und CX1
zit8

z 4 der Frequenzbereich des VCO festgelegt, RX2 dient zur Erzeugung eines Frequenz-

wir
wird dieser nicht bendtigt, so bleibt der AnschluB RX2 offen. Der VCO kann

offsets-
tweder direkt oder iiber einen Frequenzteiler an den Komparatoreingang IC angeschlos-
en

n werden. Der am VCC-Ausgang OV verfiighare typische CMOS-Pegelhub erlaubt den
se ..
Anschlug von Typen der CMOS-Baureihen, Uber den Eingang IV wird der VCO in seinem

Frequenzbereich gesteuert.

Das Tastverhiltnis des Ausgangssignals betréigt 0,5. Der hohe Eingangswiderstand am
gingang IV vereinfacht den Entwurf der TiefpafBfilter, da dann hohe Kapagzitéts-zu-Wider-
Standsverhh’ltnisse erlaubt sind. Die VCO-Eingangsspannung kann {iber einen Sourcefolger
am AnschluB DEM ausgekoppelt werden. Wird dieser AnschluB benutzt, so ist er mit ei-
nem Widerstand RDEIV_I gegen Masse abzuschlieBen. Mit einem L-Pegel am Eingang VE
werden der VCO und der Sourcefolger aktiviert. Ein H-Pegel an diesem Eingang schaltet
den VCO ab und minimiert dadurch den Leistungsbedarf des V 4046 D.

phasenkomparatoren

Beide Phasenkomparatoren haben einen gemeinsamen Signaleingang IS und einen gemein-
samen Komparatoreingang IC. Eine direkte Kopplung am Signaleingang kann nur bei
CMOS-Pegel-Ansteuerung vorgenommen werden. Unterschreitet das Eingangssignal die
CMOS-Pegelwerte, so ist das Signal an IS einzukoppeln. Zu diesem Zweck ist der Signal-
eingang mit einem Verstdrker und automatischer Gatevorspannungserzeugung ausgeriistet.
phasenkomparator 1 ist eine EX-OR-Schaltung, sie arbeitet analog zu einem {ibergesteu-
erten Brilckenmischer. Um den Fangbereich maximal zu haltén, miissen Signaleingangs-
und Komparatorfrequenz ein Tastverhdltnis von 0,5 haben. Ohne Eingangssignal hat der
Phasenkomparator 1 eine Ausgangsspannung von UDD/Z.

Phasenkomparator 2 ist eine digitale, flankengesteuerte Speicherschaltung. Sie besteht
aus 4 Flip-Flop, einer Steuerschaltung sowie einer Ausgabeschaltung mit Tristate-Charak-
teristik, Der Phasenkomparator arbeitet nur bei L/H-Flanken an Signal- und Komparator-
eingéingen. Das Tastverhidltnis der Komparator- und Sighaleingénge ist unkritisch. Ist die
Signaleingangsfrequenz hoher als die Komparatorfrequenz, so wird der p-Kanal-Transistor
des Ausgangs PCP2 die meiste Zeit im ELN-Zustand gehalten und fiir die restliche Zeit
zusammen mit dem n-Kanal-Transistor im AUS-Zustand, PCP2 befindet sich dann im

hochohmigen Zustand. Im anderen Fall, wenn die Signaleingangsfrequenz kleiner ist, ist

der n-Kanal-Transistor ofter eingeschaltet und der p-Kanal-Transistor befindet sich im
AUS-Zustand.
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V 4048 D  Multifunktionsgatter 50 D 6 nichtinvertierende Treiberstufen
_ V 4

14 0——— I1 ’-/,/, 3 2
3 o— |——o02 i A— I
o [1 l16]upp 130—— 12 UDDEt—_ENC > >
120—— I3 5 4
0E E EEX » I mlz EOG 5 o= D 4 T T
I I8 E E“ g %: ——01 IEC-Zeichen I1 E EIB 70— > }—o5 T 6
1 O
: : I7 E _T_:;_lp Lo 17 in Entwicklung 02 E' ENC ‘ g 10
I 3o0—{ I8 1 ? > 10 i
| I6 [s] 2] 13 3 12 [3] 12] 05 [l
150— EX " > 12 1 12 e
s [6] 11t 100—Ta 03 [¢] 1] ° ° i
70— IB il
I8 [7] 10]1A ; T 13 [7] o]0t ot > Lo 14 12 il
Uss [8 9]Ic !
ss [8] 9] 20— OF Uss (2] 914
AnschluBbelegung und Schaltzeichen Bauform: DIP-16, Plast (Bild ¢ AnschluBbelegung, Schaltzeichen Bauform V 4050 D: DIP-16, Plast (Bild 4)
| . Typstandard: TGL 42632 und IEC-Zeichen Bauform V 4050 S: SO-16 (Bild 29)
b (EX = L/OE = H ) . TG ‘
! | Funktionstabelle (EX / ) punktionstabelle Typstandard: TGL 38694 ;
\ : Ausgangs- . . unbenutzte ; ] |
| ; pusgeng Logikfunktion A LB | IC | e Fingang In Ausgang On w |
NOR O = TI+I2+I3+H4 51617 +18 L | L | L | Ug L . sl
OR O = I1+I2+I3+14+I5+I6+I7+18 L H USS H H [ :
. OR/AND O = (I1+12+13+14) «(I5+I6+7+I8) L H L USS (n=1...6) [‘ i
| OR/NAND 0 = (TFI2*3+14) (GHBHTH8) | L | H | H | Ugq Ausgewiihlte Kennwerte [ |
| AND O = T1+12+13-14+15 161718 Ho|L | LUy, — |
! NAND O =11-1213+14+15-16.17.I8 H | L |H Uy Kennwerte Iz?irczh_en MeBbedingung min, mex. |Einheit !}
AND/NOR O = (I1-12+13-14)H15+16+ 17 -18) H H L UDD H
5 i - = |
AND/OR O = (I1.12.13 14)+(15-16-17-18) | H [ H | H | Uy Verzogerungszeit torg | Upp= Uy = 8V 140 ns R
_ [ -+0 Upp = Upy = 10V 80 ns [
Ausgewdlhlte Kennwerte g
UDD = UIH =15V 60 ns Il
Kurz- . . e " i y . _ bt
Kennwerte zeichen | Mefbedingung min, max. Einheit Verzogerungszeit touL Upp = Ui 5V 110 ns
1--+0 UDD = UIH =10V 55 ns |
1 Verzogerungszeit In --+ O tPHL UDD = 5V 600 ns UDD = UIH =15V 30 ns { |
B torn Upp = 10V 300 ns Verzbgerungszeit toLy Upp= 5V 90 ns |
' i UDD =15V 240 ns I -0 UIH =10 V :
(! Verzogerungszeit EX —»0 | t U,.= 5§V 380 ns = ool
| PEX DD Uphp 5V 80 ns i
UDD =10 V 180 ns UIH =15 V \
. Upp=15V 130 ns Yel'zégerungszeit togr, | Upp= 5V 100 ns %
1= Selektions- und Deselek- tPI—IZ UDD = 5V 160 ns [ -+ O UIH =10 V » &
l tionszeit durch OE --=O tpon Upp =10V 70 ns Upp= 5V 100 ns ;
| t U =15V 50 ns -~ i
‘ ,| PLZ DD Ug =18V ;




V 4051 D

8-Kanal-Analog-Multiplexer/ Demultiplexer

| " MUXDX
2 [1] Euoo =, 1’
76 I:E_ E]Z? o A0 ..Y_. ° 4,
— 10 o——1 A1l 70 ——o013
Yy [3 1z]z1 80— A2 71 f—on o8 "
22 ——o15 0 4=
27 [4] 3]0 73 o2 1l
zs [3] 12]z3 ;A Y z-«%
— 5 fb—=o05 3 i
Z€ [6] 11]A0 76 oy Lapl
UEEE [10] A1 56—4{_25 27 f—o14 Z;*:%
Uss (8] [ 9]a2 Tt
AnschluBbelegung, Schaltzeichen Bau‘form: DIP-16, Plast (Bild 4)
und IEC-Zeichen Typstandard: TGL 43013
AO Al A2 ZE Kanal "EIN"
L L L L 20 Funktionstabelle
H L L L 71
L H L L 72
H H L L Z3
L L H L 74
H L H L 75
L H L 76
H H H L 7
X X X H - (X = L oder H)
Ausgewdhlte Kennwerte
Kennwerte ;{:il;zh_en MeBbedingung min. max Einheit
Verzoégerungszeit tPZY' UDD = 5V 60 ns
n -+ Y tPYZ UID 0 V oder
Y --=17Zn UID = UDD
RL = 10 kOhm UDD: 10V 30 ns
UEE =0V UID = 0 V oder
Un * Unp
UDD =15V 20 ns
UID = 0 V oder
Yp * Upp

y 4066 D

4 bilaterale Analogschalter

Yo[F/

20 2]
7 3]
v (4]
et [5]
£2 [8]
Usslz

13 SW lvo |—o1

1¢)upp 13 o— EO 70 t—o2

13]E0 —

R e

1—2_|E3 o E 71 |— 03 IEC-Zeichen

EY:{ sw V= in Entwieklung
6 e Y2 —o8

nojza PO 22 -0

BE S
12 0—| E3 Y3 n

E]Y? Z3 |—on2

AnschluBbelegung und

Schaltzeichen

Bauform V 4066 D: DIP-14, Plast (Bild 3)
Bauform V 4066 S: SO-14 (Bild 28)
Typstandard: TGL 43014

Der Schaltkreis V 4066 D enthélt 4 voneinander unabhéingige bilaterale Analogschalter. Je
Sehalter ist ein Steuereingang En vorhanden, mit dem dieser vom EIN- in den AUS-Zu-

stand und umgekehrt geschaltet werden kann.

Es gilt:
En = H
En = L

Schalter EIN

Schalter AU

Ausgewdhlte Kennwerte

S

—
Kennwerte g;';zh"en MeBbedingung min. max. Einheit
Verzogerungszeit RL = 200 kOhm
Yn -+ Zn tPYZ UDD: 5V 40 ns
Zn --+ Yn tPZY UDD =10V 20 ns
(h=0...3) UDD: 15V 15 ns
Selektionszeit des Aus- tPZH UID = 0V
gangs durch En UID = UDD
RL = 1 kOhm
UDD = 5V 70 ns
UIE = 5V
UDD =10V 40 ns
UIE =10V
UDD =15V 30 ns
UlE =15V
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V 4093 D 4 NAND-Gatter mit je 2 Eingiingen

mit Schmitt-Trigger-Verhalten \' 40098 D 6 invertierende Treiber mit Tristate- Ausgéingen

e 1 o E.——_—m U
I |:l1 T L I l_03 ey BT NG CE4 1 j_@
1o T n [z 5] cE2
1 4 —
1 2 2 EEL U e . —-Z LV NS 51 [3] 1] 15
. 07 |3 12|42 o4 S =
B 5] h2)r ] e 12 [4] 13] 05
| 02 04 —
i 0 I_T_J E 04 8 o— ST - & 10 == 5 1__é—l 16
: mks & & o510 9 07
1225 10|03 9 o—- sT I3 E _1__1]6—6
1 T
121[¢] [o]m  130— s 12 Wis " - o
g( " 13 IS 03 | 7]
Uss[7] 8131 120— ST B _
5] (9]0
Ugg 1=
. = Schaltzeichen und IEC-Zeichen m: DIP-16, Plast (Bild 4)
| Anschlubelegung, Schaltzeichen Bauform V 4093 D: DIP-14, Plast (Bild 3  Anschlusbelegung, Schaits Baufor Typstandard: TGL 38691
1 und IEC-Zeichen Bauform V 4093 S: SO-14 (Bild 28) — - yps :
| Funktionstabelle Typstandard: TGL 38692 In CEm On
| - ol
’ Ini In2 on L L H . ihet
: L q hochohmig Funktionstabelle o i
| L L H H L L (m =4 firn-=1, 2, :
’ H L H . 3, 4 i
. d H hochohmig A
L H H v (m =2 fir n =5, 6) .
- I i
i i . (n=1...4 Ausgewdihlte Kennwerte I
Ausgewiihlte Kennwerte !
Kurz- ; i ; ; i
1 . Kennwerte zeichen Mefbedingung min. max. Einheit CO
; Kurz- : . S [ |
Kennwerte . MeBbedingung min max. Einheit [ |
zeichen Ausgangsstrom Low IOL UDD = 5V 2,3 mA [ {
% Hysteresespannung UIP'UIN UDD = 5V 0,5 2 \ UOL =0,4V ‘
! Upp = 10V 1 4 v Upp = 10V 8 mA - 1
Upp =15V 1,5 6 v Ugp, = 08V
oL positive Upp Upp= 5V 2,2 3,6 v Upp = 15V 16 mA
i Triggerschwellspannung Upp =10V 4,6 7,1 % Ugp = 1,5V
‘; Upp =15V 6,8 10,8 \% Ausgangsstrom High IIOHI Upp= 5V 0,8 mA
] negative |UIN' Upp= 5V 0,9 2,8 v Uogg = 4,6V
‘ : ! Triggerschwellspannung Upp =10V 2,5 5,2 \% Upp = 10V 2,5 mA
|
. f Upp= 15V 0,4 7,4 \ Ugpg = 95V
P
" i Verzogerungszeit tour Upp= 5V 380 ns f Verzogerungszeit touL Upp= 8V 160 ns
! I --+0 tPLH UDD =10V 180 ns [--+=0 UDD =10 V 70 ns
UDD =15V 130 ns ; UDD: 15 V 50 ns
| |
100 ! 101
|




V 40511 D

BCD-zu-7-Segment-Dekoder

Usg E

[15] of
4] og
EOQ
12] ob

l-o_]Od

EOe

E__G]UDD

EOC_

70— 10| PC |o0a 13 BCD/7SEGD
fo— It 0b —o12 3Ny {}
20— 12 oc F—o11 A—lGi0(BI) at10.11 13,
-6 o—— I3 0d |—o 19 b10.11 |—12_
oe b—0 g9 2DNco  crom
30— LT 0f |—o15 L—d 9p1  d10.11]—10
0g —o1, ——sp2 etonf_9
4 o0——09 BI 2 _lgps  f1001l_1g
5 _lops  gtom |l
5 LE :

vy 4520 D

et E-/EUDD

2 bindre 4 Bit Vorwirtszidhler

¢12[2]
010[3]
on [4]
o125
013[6 |
ri[7]
Ugs[8]

AnschluBbelegung, Schaltzeichen und 1EC-Zeichen

Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)

(X = L oder H;

102

Funktionstabelle Typstandard: TGL 38693
LE BI LT|I8 12 11 I0 }Oa Ob Oc Od Oe Of Og | Display
X X L |X X X X |H H H H H H H H
X L H{X X X XJ|L L L L L L L aus
L H H|L L L LJ|H H H H H H L 0
L H H|L L L HI|L H H L L L L |
L H H|L L H L |H H L H H L H o
L H H|L L H H|H H H H L L H 3
L H H|L H L L J|L H H L L H H Y
LY H H|L H L H|H L H H L H H g
L H H|L H H L J|H L H H H H H b
L H HJ]L H H H|H H H L L L L )
L H H|H L L L J|H H H H H H H B
L H H|H L L HI|H H H H L H H q
L H HfH L H L |H H H L H H H H
L H H|(H L H HJ|L L H H H H H h
L H H|H H L L |H L L H H H L C
L H H|H ®H L HJ|L H H H H L H d
L H H|H H H L J|H L L H H H H E
L H HfH H H H|H L L L H H H F
H H H X X X X + + + + + + + +
+ = abhéingig von der bei L/H-Flanke an LE anliegenden Ein-

gangsbelegung an I0...13)

—_—

15]R2

14] 023
13022
[12) 021
Eozo
10 22
[g]cai

$o— C21
10 0—-1 C22

150—— R2

CTRL.| 3
€116 | 519 03 ’2 >1 |+ 6]—-
011 o4 > ad 5
012 f—o5 L—CT0 :
013 —o06 I
CT16 | oo |
020 |01l CRe_] 1
021 012 5 21 0"‘—‘2‘
022 —o13 ~—’>115 i oy
023 o014 ~>—(CT=0 Y

3

AnschluBbelegung, Schaltzeichen

und IEC-Zeichen

Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)
Typstandard: TGL 43016

Funktionstabelle
cnl Cn2 Rn Zéhlerreaktion
L/H-Flanke H L Increment Zidhler
1 H/L-Flanke L Increment Zéhler
H/L-Flanke X L keine Anderung
X L/H-Flanke L keine Anderung
H H/L-Flanke L keine Anderung
L/H-Flanke L L keine Anderung (n = 1; 2)
X X H On0...0n3 = L (X = L oder H)
Ausgewdhlte Kennwerte
Kurz- : . . .
Kennwerte Z(;‘iizhen MefBbedingung min. max. Einheit
Verzogerungszeit tPC UDD 5V 560 ns
Cnm --+ On UDD =10V 230 ns
{mjn = 1,2) Upp =15V 160 ns
Verzogerungszeit tor U 5V 650 ns
Rh --»On UDD =10V 225 ns
U 15V 170 ns
N 103




V 4531 D 13 Bit

Paritédtspriifer

16]upp
[15]17
1418
13]19
12] 110
[11] 111
10112
5] o

Ugg L8

70— 10 P
po—i I1
50— 12
Lo——T13
jo—— 14
20— I5
10— 16
15 O—— I7
14 o—— 18
130— 19
12 o—— 110
11 o—— IN
10 112

[EC-Zeichen
in Entwicklung

Anschluibelegung und Schaltzeichen

Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)

Funktionstabelle Typstandard: TGL 43016
Eingénge Aus-
gang
10 11 12 13 4 15 16 17 18 19 110 111 112 0
L L L L L L L L L L L L L L
ungerade Anzahl von H-Belegungen H
gerade Anzahl von H-Belegungen - L
H H H H H H H H H H H H H H
Ausgewiihlte Kennwerte ‘
Kennwerte Ku}*z— MeRbedingung min. max. Einheit
zeichen
Verzodgerungszeit tPHL UDD = 5V 580 ns
[0...111 ~-+»0 UDD =10V 240 ns
Upp =15V 180 ns
torg Ugp= BV 540 ns
UDD: 10V 220 ns
Upp= 15V 180 ns
Verzogerungszeit tP].ZHL UDD = 5V 420 ns
12 -—-=0 Upp=10V 180 ns
UDD_ 15V 140 ns
UDD = 6V 340 ns
UDD =10V 140 ns
Upp=15V 100 ns
104

y 4538 D 2 x Monoflop
o I
1
cx1E EUDD 4 o——tr TR S ——*{CX 6
i5]cx2 5 o—TFY ZoRX/ex 2
RCX1E 2 O—{RCX1 Q1 —0b 4137
T 7
I'ﬁ [’,L ERCX? 1 o—x CX1 # 017 _ib >___
i D’ ER_Q 3 o——OR1 ~INIR
TR 20— TR2Z| &
1F1 E— 12]1R2 11 o— TF2 |
1) 7F2 14 0—*JRCX2 Q2 f—o10  2—wcx
ot 6 m 150—%] CX2 9 %[‘—-ec—RX/CX 10
a [7] 10] @2 130— R2 1-17_-—- 51 .
Uss E EO? REInN =

AnschluBbelegung, Schaltzeichen und IEC-Zeichen

fxterne Beschaltung

Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)
Typstandard: TGL 43017

r———eo CX 1 e N &) ]
J (AnschiuB 1) (AnschluB 15)
CX1t1 = CX 2 ==
—°Rcx1 T~ RCX 2
(AnschiuB3 2) (AnschluB3 14
RX 1 [] RX 2 [J
[+ o
Upp Ubp
Kennwerte Symbol min. max. Einheit
externer Widerstand RX1 4 kOhm
externer Widerstand RX2 4 kOhm
externe Kapazitét CX1 5 10'3 100 uF
externe Kapazitit cx2 5 - 1070 100 uF
Bezeichnung der Anschliisse:
CX1,CX2 externe Kapazitédten QI,CEQ_I, Ausgéinge TR1,TF1, Triggereingiinge
Rex1, externe Widerstinde Q2,Q2 TR2,TF2
RCX2 USS Bezugspotential
RI, R2 Riicksetzeingénge UDD Betriebsspannung
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V 4585 D 4 Bit GréBenkomparator HCT—Schaltkreise

) 10 o~ A0 | = = [ASB}—o013 coMP A
B2 |1 EUDD 7 o— A1 A=B}l—o0 13 UL CMoS_Schaltkr‘eise der Logikbaureihe U 74 HCT 00 DK sind durch folgende Eigenschaf- 5
2 o—A2 A<Bl—c 12 12__| - . !
A2 [2] s]A3 g o— a3 13 P ten gekennzeichnet: ‘
: A=B E T_A] B3 W o—BoO LI B Kompatibilitﬁt zur internationalen CMOS-Baureihe 74 HCT 00, ;f
. IA>B|Z EA>B 8o B1 9 _Jo p<Q 1 AnschluB- und Funktionskompatibilitdt zur internationalen LS-TTL-Baureihe 74 LS 00, HIRE |
! o 82 11 P=Q ) indigkeit &hnlich der i ionalen LS-TT i
] — I e ltgeschwindigkeit &hnlich der internationalen LS-TTL-Baureihe. 111k
| 1A<B[s | 2] a<p 14 o—{ B3 14 Q hg - Scha , _ . il
| 4 o—— IASB 1 . Im Frequenzbereich bis etwa 5 MHz geringere Leistungsaufnahme der Schaltkreise ge- i
IA"BE 1_—1_|BO 6 o——| |IA=B] 2 : geniiber Schaltkreisen der LS-TTL-Baureihe, damit erhebliche Senkung des Aufwandes
Al E j_g]AO 50 IA<B 5| < fir die Realisierung von Stromversorgungseinheiten. Die geringere Leistungsaufnahme i
USSE ___5] B1 4 ; pildet die Voraussetzung fiir die Realisierung portabler, batteriegespeister, komfortab- | ' |
!

. : ler Gerdte und ermdglicht eine hohere Packungsdichte auf Leiterkarten und damit ein ]
AnschluBbelegung, Schaltzeichen und IEC-Zeichen Bauform: DIP-Plast 16, Plast (Bilg 4 u :
\ eringeres Gehdusevolumen.

g Typstandard: TGL 43018 8 .

| . Die hohere Storsicherheit ermdoglicht die Realisierung storsicherer Schaltungskonzepte

i Homparatoreingtinge Ubertragseingtinge Ausgéinge und die VergroBerung der Anwenderbreite von Logikschaltkreisen. ]
i | i
- : A3, B3 A2, B2 A1, B A0, B0 | IA<B |1a=8 IA>B | A <B A=B ATB\ . Die Ubereinstimmung in AnschluBfolge und Funktion sowie eine &hnliche Schaltge- I
i | ; ' sehwindigkeit ermoglicht den Austausch mit Schaltkreisen der LS-TTL-Baureihe 74 LS 00.
I A3> B3 X X X X X n L L i Il |
- A3=B3 | a2> B2 X X X X i L L 4 i
L A3=B3 | Az=B2 [ A1>BI X X X H. 1 L H | |
| ’ A3=83 | A2=B2 | A1=Bl | A0> B0 X X H L L H Grenzwerte iR
| . - - .
A3=B3 | A2=B2 | A1=82 | A0= B0 L L H L L B Bfetmebsspannung Yog =058 wen 1,0V |
A3=B3 | A2:=B2 | Al=B1 | A0=Bo L H X L H L Eingangsspannung U =-0,5...0,5V I |
i A3=B3 | A2=B2 | Al=B1 | A0= B H L X H L L Ausgangsspannung UO =-0,5 ... 0,6V [J
| Lingangsdiodenstrom gl <20 mA 0l
‘ A3=B3 | A2=B2 | Al1=B1 | A0<BO X X X H L L ; T
| A3=B3 | A2=B2 | AI<BI X X X X H L L Ausgangsdiodenstrom log! < 20 mA B
A3=B3 | A2<B2 X x x X % u L L Ausgangsstrom fiir ol < 25 mA S
A3'< B3 X X X x x X H L L Standardausgénge _ ’

: Ausgangsstrom fir ]lo| < 35 mA \
| Ausgewiihite Kennwerte X = L oderl Buffer-Tristate-Ausginge o !;
| Betriebsstrom fur 1S mit |1, .|, |1, nl< 50 mA ‘

l - ) <
; Kennwerte Iz?il;zhen MeBbedingung min, max. Einheit, Standardausgéingen CCTGND ;
[
: - Betriebsstrom fiir IS mit |1, [,]I <70 mA Cl
5 = CCP’I"GND! = ! :
J Verzogerungszeit tPA UDD 5V 600 ns Buffer-Tristate-Ausgéinge Ol
o An; Bn --=-A > B, tpp Upp =10V 250 ns Gesamtverlustleistung P < 350 mW il
" tot =
‘ A =B,A<B U..=15 YV 160 ns (DIP-Gehéuse) ;
; . ) DD T =-40 ... 70 °C .
i Verzdgerungszeit tpr Upp= 8V 400 ns a . il
l 1A =B. IA> B Gesamtverlustleistung Piot £ 250 mw .
! [ = B, . Upp =10V 160 ns | (DIP-Gehiiuse) ol
| IA <B —=A > B, Upp =15 V 120 ns | ! Ty =85 °C i
l. ',1 A =B, ALB | Lagertemperaturbereich T = -40 ... 85 °C |
| stg ol
106 ' 107 o




Betriebsbedingungen
Betriebsspannung UCC =4,5 ... 5,5V
Eingangsspannung (t < 15 ms) U; =-1,5 ... U t1,5V
(t< 15 ms) Uy =GND - 0,5 ... Uy # 0,5V
Eingangsspannung H UIH <2V
Eingangsspannung L Uy =<06,8V
Betriebstemperaturbereich Ta = -40 ... 85 °C
Anstiegs- und Abfallzeit tpotyy, < 500 ns
der Eingangsimpulse an
Eingéingen ohne Schmitt-
Trigger-Charakteristik Haltezeiten
T 74 DK t <3n
Taktfrequenzen U T4 HC HD - s
U 74 HCT 74, 175 DK fc < 20 MHz U 74 HCT 175, 374, tI—ID < 5 ng
U 74 HCT 374, 534 DK f, < 18 MHz 534 DK
U 74 HCT 192, 193 DK tHD < 0 ns
Taktimpulsbreiten Setzzeiten
U 74 HCT 74, 175 DK tCL’tCH <25 ns U 74 HCT 74, 192, 193 tSD < 25 ns
U 74 HCT 192, 193, toprtoy < 81 ns 374, 534 DK
534 DK U 74 HCT 175 DK tSD < 20 ns
U 74 HCT 374 DK tCL’tCH < 28 ns
Zdhlfrequenzen
U 74 HCT 192, 193 DK fCU’fCD < 16 MHz
Statische Kennwerte
Ausgangsspannung H U = 4,4V Statische Stromaufnahme
Uoc = 455 V, -1y = 20 pA) OH (Usg = 5,5 V)
Ausgangsspannung H U =3,84 V "
(UCC = 4,5V, "IOH = 4 mA) OH fir Gatter-IS Icc = 20 pA
fir IS mit Standard-Ausgiéingen fir Flip-Flop 1, = 40 pa
fir MSI-IS I =
ﬁ)usgangsspannung H | UOH = 3,84 V cC 80 uA
= 4,5 V, -1 = 6 mA
cC ’ > "OH
fiir IS mit Bus-Treiber-Ausgéingen .
Reststrom der Tristate- Ausgtinge
Ausgangsspannung L U =0,1V im hochohmigen Zustand sowie
OL .
(UCC = 4,5V, IOL = 20 pA) der Ein-/Ausginge im Zustand
Eingabe
Ausgangsspannung L U = 0,33 V -
(Ueg = 4,5 V, T, = 4 mA) oL ’ lynollzp)=5 ua
fiir IS mit Standard-Ausgingen
Ausgangsspannung L UOL =0,33 V
(Uoe = 4,5 V, 15, = 6 mA)

fiir IS mit Bus-Treiber-Ausgingen
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4 NAND-Gatter mit je 2 Eingéingen

y 74 HCT 00 DK
y 74 HO

Al (] 1 Uee
81 [Z] 3 B4
i (3] 2 A4
r2 [ w4
B2 [8 0 83
Y2 8 [ A3
gno {7 EG

Hele  HEP
4 6 A 6
1 5] & p2
9 | 8 9
0 10—&§_ﬁ
m S
1
lﬁ&ﬂl

AnschluBbelegung, Schaltzeichen
und IEC-Zeichen

Bauform U 74 HCT 00 DK: DIP-14, Plast (Bild 3)

Bauform U 74 HCT 00 S: SO-14 (Bild 28)
Typstandard: TGL 42643/02

Funktionstabelle
An Bn ¥n
L L H
H L H
L H H
B H L (n = 1 bis 4)
sgewéihlte Kennwerte
Ausg * Standardausgédnge *
Kennwert Kurz- MeBbedingung min. max. |Einheit
zeichen
Verzogerungszeit tp Ta = -40 bis 85 °C 25 ns
tP ’I‘a = 25 °C 20 ns
Anstiegs- und Abfallzeit tT Ta = -40 bis 85 °C 19 ns
tT T =25 °C 15 ns
a
Eingangskapazitit C[ Ta = 25 °C 10 pl
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U 74 HCT 02 DK 4 NOR-Gatter mit je 2 Eingéingen oy 4 HCT 03 DK 4 NAND-Gatter mit je 2 Eingtingen
-
S 5 28O S
Al 7 i Ucc z 1& 0
2] Bl [ 13 B4 4 4]
S I ] a2l p Y13 I A4 5] % TR OpE
] A2 [4 i 4 9 o
5 | 5 | 0 B 0 — 9 |
5] = 6121 pt 82 [ a8 L 0] & Qb8
; Y2 [§] 9 A3 12 "
4 10 GND(7] ERE] B
. S ] 2 !
N £>1 po Ble Opt g
1 13 ;
12| : - il
M 1 hlufbelegung, Schaltzeichen Bauform U 74 HCT 03 DK: DIP-14, Plast (Bild 3) il
z]z1 = Ar?gcmc-Zeichen Bauform U 74 HCT 03 S: SO-14 (Bild 28) UL
u Typstandard: TGL 42643/22 I
Anschlu3belegung, Schaltzeichen Bauform U 74 HCT 02 DK: DIP—143 Plast (Bild j) :
und IEC-Zeichen Bauform U 74 HCT 02 S: SO-14 (Bild 28) punktionstabelle P
i Typstandard: TGL 42643/03 . ‘ j
- R ‘ ‘
1 — :
‘: " An Bn Yn ”j ‘
‘ I Funktionstabelle L L hochohmig | '
An Bn n H L hochohmig : ‘
L H hochohmig |l
; L L H i H L i
. H L L (n =1 bis 4) :
L H L ¥
)
H H L ;
(n =1 bis 4)
|
i
Ausgewdhlte Kennwerte .
* Standardausgdnge *
‘ Ausgewiihl erte Kurz- i i . inhei
| gewdhite Kennw * Standardausgéinge * Kennwert zeichen | MefRbedingung min. max Einheit |
R . - . ' i
Kennwert Kurz- MeBbedingung min. max. Einheit Verzogerungszeit tpz1 | Ty = -40 bis 85 °C 30 ns E
zeichen hochohmig --»Low t T =25 °C 24 ns |
PLZ a i
,'! Verzégerungszeit tP Ta = -40 bis 85 °C 28 ns Low --»hochohmig i
I
tp Ta = 25 °C 22 ns Anstiegs- und Abfallzeit tp T&1 = -40 bis 85 °C 19 ns \ ‘
' 1 Anstiegs- und Abfallzeit tT Ta = -40 bis 85 °C 19 ns tT Ta = 95 °C 15 ns : i
‘ J tp Ta = 25 °C 15 ns : Eingangskapazitit CI Ta = 25 °C 10 pf
X | | Eingangskapazitét CI Ta = 25 °C 10 pF
KR EobE
I 110 ’ m Lo




Hii
|
U 74 HCT 04 DK 6 Inverter .y 74 HCT 08 DK 4 AND-Gatter mit je 2 Eingtingen il
: 2
1 2 L 1 i & 3 '
@ U Ll 3 4 i 7 U 278 3 |
e 1 Al cc
3 A6 S — 81 [ 1] B4 4
iz ve s 1s 511 bt vi 3 2 As o I S 3] & |8
I 1 A5 a2z [ 1 Y4
i i s 3 W 82 (5 0 83 0 —=. 9 | SR
:, 1] 10 1 0] & (2 ‘
I 9 a4 —10 Y2 [g (9 A3 2 . f
' 8 v By t® 1l GNO (7] ERE; 5] 4 |
i 2 ] LI E
5] &t R
-1 h_1 bl
L
AnschluBbelegung, Schaltzeichen Bauform U 74 HCT 04 DK: DIP-14, Plast (Bild 3 Anscmufsbelegung, Schaltzeichen Bauform U 74 HCT 08 DK: DIP-14, Plast (Bild 3)
und IEC-Zeichen Bauform U 74 HCT 04 S: SO-14 (Bild 28) ind IEC-Zeichen Bauform U 74 HCT 08 S: SO-14 (Bild 28) it
Typstandard: TGL 42643/04 k Typstandard: TGL 42643/11 £
| i
‘ “ Funktionstabelle T
| 1onS 11 il
I — nktionstabelle i 18
| An Yn Fu ! -
\ v v R
: H L An Bn n A
l | - 1 (n = 1 bis 6) - - - B
n = is
I , H L L |
o L H L
i H H .
| H (M = 1 bis 4) ;
|
1 N
| i
i e ! [ |
\ 1 Ausgewdihlte Kennwerte * Standardausgénge * ' ! ‘
| . "
. - Ausgewdhlte Kennwerte - Eoll
H Kennwert KU.PZ MeBbedingung min. max. Einheit g * Standardausgéinge * | lI
P zeichen - K El
) - ) ; Kennwert urzh— MeRbedingung min. max. Einheit {1
| Anstiegs- und Abfallzeit tp T, = -40 bis 85 °C 19 ns zelenen i\
| - . i
? tp T, =25 °C 15 ns Anstiegs- und Abfallzeit tp T, = -40 bis 85°C 19 ns S |
; Verzogerungszeit tp Ta = -40 bis 85 °C 26 ns tp T = 95 oC 15 ns it 'I
a i
' tp Ty, =25 °C 20 ns ~ |Verzogerungszeit tp T, = -40 bis 85 °C 30 ns ;
; Eingangskapazitét & ’I‘a =25 °C 10 pF tp T = 25 °C 24 ns | ;
: a Al
{ . |Bingangskapazitiit e T, =25 °C 10 pF il ;
i
: |
I




[
U 74 HCT 20 DK 2 NAND-Gatter mit je 4 Eingingen . {7 74 HCT 21 DK 2 AND-Gatter mit je 4 Eingiingen |
\.
: i
1 H
; | 1] 2] &
Ea ] & ar [ Jhl u 2 & =Y s
1 Ueg o L (N P -2 ] 7] 05 4] — 5 |
- @ 02 4| : Bl 5|
| B o 5 = e 7 2
1] NC 2 8
, 7] 9 c1 [ 0| &
E O A i & 1 [ Eo e B pram R |
A 9 a2 ] I B 1 [ 9] A2 B [
1
22 8
B V2 oND [7] 8] v2
| ooh 1 Schaltzeiecl Bauf U 74 HCT 21 DK: DIP-14, Plast (Bild 3)
) — . Bbelegun, chaltzeichen auform : - as 1
Anschlul&belfegung, Schaltzeichen Bauform U 74 HC'I: 20 DK: DIP—I4Z Plast (Bild 3) Snngcrfl;g-zeicieng’ Bauform U 74 HCT 21 S: SO-14 (Bild 28)
1 und IEC-Zeichen ?;;ggé%agd-'zérgfqm%%;:lZSO—]4 (Bild 28) Typstandard: TGL 42643/13
! Funktionstabelle ;
Funktionstabelle U
An Bn Cn Dn Yn ' }
! An Bn Cn Dn Yn Ii ‘
i L X X X H — ‘
X L
| X L X X H L X X ‘
‘ L X L ;
| X X L X H X L X [
‘ X i
; X X X L H X X L ;
: H H H H L (n=1,2 X X X L L (h=1, 2
| (x = L oder H) E
x = L oder H H H H H (x = L oder H) !
|
‘ [
n
Ausgewiihlte Kennwerte * Standardausqd * |
e
Ausgewdhlte Kennwerte S i) ;
* Standardausgénge * !
Kurz- . . -
_ Kennwert . MeBbedingung min. max. Einheit
Kennwert gcglizhen MeBbedingung min. max. |Einheit zeichen
| Verzdgerungszeit tp Ta = -40 bis 85 °C 35 ns ‘
| A H - H Oy : B
o Verzogerungszeit tp Ta 40 bis 85 °C 35 ns tp Ta = 95 °C 28 ns i
: = ° 2 S \ . [ i
. tp Tg =25 °C 8 " Anstiegs- und Abfallzeit ty T, = -40 bis 85 °C 19 ns ;
oo Anstiegs- und Abfallzeit t T = -40 bis 85°C 19 ns i
Cy T a = 0
RS t T =25 °C 15 ns . br Tg =25 °C 15 ns
| T a Eingangskapazitéit Cl T =25 °C 10 pF Eg
5 Eingangskapazitiit C; T, =25 °C 10 pF 8 Lol
i i
. 114 115 1




U 74 HCT 32 DK 4 OR-Gatter mit je 2 Eingiingen U 74 HCT 74 DK 9 D-Flip-Flop
7921 2 2 4 >
1 Z 4 T .5 oy L2
- 3 — u = 7 S
; v 1 - rR1 [ i _tc S [S; _:3.2__?31
z 4| 6 4| | 6 o1 3 R2 170 N 4410 L
5] — 5121 c1 3 2 D2 N \ N .
’. 51 1 c2 4 s — Ng —s
i 2] | 8 81 e nlc U ise
| ] ST s a1 @ 0 52 27T p 2 I1p
B 1 B GND EN
B]21 U |
il
E
AnsehiuBbelegung, Schaltzeichen Bauform U 74 HCT 74 DK: DIP-14, Plast (Bild 3) i
und IEC-Zeichen Bauform U 74 HCT 74 S: SO-14 (Bild 28)
. Q Typstandard: TGL 42643/06
AnschluBibelegung, Schaltzeichen Bauform U 74 HCT 32 DK: DIP-14, Plast (Bilq 3) F ktionstabelle
und IEC-Zeichen Bauform U 74 HCT 32 S: SO-14 (Bild 28) un :
Typstandard: TGL 42643/14 g
| Eingénge Ausgiinge 1.
! : C . D s R Q Q : }
B
Funktionstabelle ) L/H-Flanke H 5| H H L i
L/H-Flanke L H H L H
An Bn Yn ‘ < L L H1) Hl) :
|
L L L X X H L L H i
H L H : X X L H H L
L H H L X H H Q. Q4 N
H H H : - — — - Ell
(n = 1 bis 4) 1) Zustand der Ausgénge undefiniert, wenn S und R gleichzeitig auf H-Potential geschal- ; i
. |
Ausgewiihlte Kennwerte * Standardausgénge * tet werden i
{
Kurz- o \ . . :
Kennwert zeichen MeBbedingung min. max. Einheit il
Ausgewiihlte Kennwerte N ; mo_ .
* Standardausglinge * Verzogerungfzelt tPC I‘& = -40 bis 85 °C 44 ns |
f— = o 3 '
Kennwert Kurz- . . - Cn--+Qn, Qn tPC T&1 25 °C 35 ns ;
zeichen | MeBbedingung min. max. Einheit Verzdgerungszeit tpg T, = -40 bis 85 °C 50 ns
I T — _ - o 3 4
i Verzogerungszeit 6 T = 40 bis 85.°C 0 " Sn, Rn --+»Qn, Qn tps T, =25 °C 40 ns L
a tos T = -40 bis 85 °C 50 ns Do
tP T = 925 °C 24 ns PR a :
. . a [—— T = 25 °C 50 ns
Anstiegs- und Abfallzeit tT T_ = -40 bis 85 °C 19 ns PR 2
a Anstiegs- und Abfallzeit t T_ = -40 bis 85 °C 19 ns
. i T =25 °C 15 ns T .
| - e a t T =25 °C 15 ns
: Eingangskapazitiit C T =925 oC 10 pFJ . T a
» I a Eingangskapazitit o8 T, =25 °C 10 pF ‘
; 116 ‘ il
i




| {"Ili
: Hil
. s . ‘ i IR
U 74 HCT 86 DK 4 Exklusiv-OR-Gatter mit je 2 Eingtingg, y 74 HCT 138 DK 1 aus 8 Dekoder/Demultiplexer |
S 0 0X gpB h
: +H 4] : 3 2} 5 3 = ‘
AL EF i Upe =12 = i ‘]‘ ,
B1 [J [ B4 U 41w PCT vt - i
4 4 6 Ucc A 3. 5 i
n O 2w Ay e dgale 0 g EEC R = i
A2 [4] 1l va AL —_ Y3 o] i
9 4 v 1
B2 [§ 10 83 ] 2 =] |8 a2 O V2 1._45% Yo 8
x v2 [8 9 a3 2 i [ 3 V3 21 E2 Ye = 1 [T XA hB W
j GND B L1 gz [ AES E3 & Z] 18 & -
7 8 v3 13 2 Bt
o 2 11 £3 (6] 1 Ya 214 N t
i i i O op {x i
| - — 8 Vg 4 10 i
| AnschluBbelegung, Schaltzeichen Bauform U 74 HCT 86 DK: DIP-14, Plast (Bild y GND IEL________ vé 5 ] i ‘
| und IEC-Zeichen Bauform U 74 HCT 86 S: SO-14 (Bild 28) L 1p-2 ik
1 Typstandard: TGL 42643/05 i
I L . . sl
: Anschluﬁbelegu"g’ Schaltzeichen Bauform U 74 HCT 138 DK: DIP-16, Plast (Bild 4) L
und JEC-Zeichen Bauform U 74 HCT 138 S: SO-16 (Bild 29)
ktionstabelle Typstandard: TGL 42643/08 ‘1
Funktionstabelle Fun i
Steuereingtinge Eingénge Ausgéinge f
“w An Bn Yn Freigabe/Auswahl o
| L L L EI|E2 | E3 | A0 | AL | A2 | YO | ¥1 | Y2 | ¥3 |Y4 | Y5| ¥6 | ¥7 |
H L H X L X X X H H |H H |H H | H H
L H H x | H x | x x | H H |H H |H H|H |H
H H L g
(= 1 bis 4) H | x X X X X H H |[H H H H | H H
i L L H L L L L H H H H H H H
L L H H L L H L H H H H H H
L L H L H L H H L H H H H H
L L H H H L H H H L H H H H i
Ausgewiihlte Kennwerte : 1]
g * Standardausgéinge * Lf{L |8 | L |L |H |H |H |8 | H|L |H|H|H i
-~ ; L | L H H | L H | H H |H H [H L | H |n i
Zi- . . . ol i i
Kennwert zeichen MeBbedingung min. max. Einheit r L L H L H H H H H H H H L H i
N ) : ; L |L H H H H | H H |H H |H H | H L |
Verzogerungszeit tP T&1 = -40 bis 85 °C 40 ns !
tp T, =25 °C 32 ns | Ausgewdihlte Kennwerte * Standardausgénge * i
Anstiegs- und Abfallzeit ty T, = -40 bis 85 °C 19 ns | |
Kurz- . . . .
/ tT T&1 = 95 °C 15 ns Kennwert zeichen MefBbedingung min. max. Einheit !
Eingangskapazitét CI T =25 °C 10 pF i
a : Verzogerungszeit tpa Ta = -40 bis 85 °C 44 ns
(1 i —
| i ; An --»¥m tpa T, = 25 °C 35 ns
| : 2 . _ = _ H [
} . \ie_zrzoier'ungszelt_ tortpE! Ta 40 bis 85 °C 50 ns
i e - = o
» : El, E2, E3 --+¥m toptpE| Ty = 25 °C 40 ns
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U 74 HCT 175 DK

4 D-Flip-Flop mit gemeinsamen
Riicksetzeingang , invertierend

Anschlufibelegung, Schaltzeichen

und IEC-Zeichen

Typstandard: TGL 42643/15

= 2 9
R %5; Uee <o Tlaoj—% c
R
Q0 B Q3 =1 a1 —<
w0 W D2 5
= B3] |22 s 2
bo 3 o3 L1 10
0 2o el (o )
a1 [ oz I - 5
01 0 q2
10
GND I 2 -
15
B WY
T ——d

Bauform U 74 HCT 175 DK: DIP-16, Plast
Bauform U 74 HCT 175 S: SO-16 (Bild 29)

(Bild 4)

Funktionstabelle
Eingéinge Ausgtinge
C Dn R Qn Q—ﬁ
L/H-Flanke H H H
L/H-Flanke L H L H
X L L H
(n = 0 bis 3), (x = L oder H)
A 1 K erte
usgewdhite Kennw * Standardausgénge *
Kurz- . . T
Kennwert zeichen MeRBbedingung min. max. Einheit
Verzogerungszeit tPC Ta = -40 bis 85 °C 41 ns
C --+Qn, Qn tpe T, = 25 °C | 33 ns
\ier'zogerungszelt tPfiHL Ta = -40 bis 85 °C 48 ns
R —-»@n ‘o RAEL Ta = 25 °C 38 ns
Yerzog?iungszelt tPﬁLH Ta = -40 bis 85 °C 44 ns
R --»Qn tPﬁLH Ta = 25 °C 38 ns
Anstiegs- und Abfallzeit tT Ta = -40 bis 85 °C 19 ns
t T =25 °C 15 ns
T a
Eingangskapazitiit CI Ta = 25 °C 10 pF

120

y 74 HCT 192 DK

Synchroner, voreinstellbarer BCD-

Vor-/Rilckwértszihler
-] B__|pglcrof qo l—3
p1 [ JL@ Uee A g? il gl |2
a2 5 0o 22 q2[—=
w 3 4 R N
o [ 3 BR T pL
1w 12 cr 3 gy
02 [§ T pL 4Afn|  |CR{—2 3
03 [ 0 02 E7 SR 2 | 2
oD (8] 9 03 0 s
8] L7
AnschiuBbelegung, Schaltzeichen ECT:O?E
und IEC-Zeichen 10T=9
Bauform U 74 HCT 192 DK: DIP-16, Plast (Bild 4)
. 11 Bauform U 74 HCT 192 S: SO-16 (Bild 29)
Funktionstabelle Typstandard: TGL 42643/16  * Standardausgéinge *
Betriebsart Eingénge Ausgénge
R |PL |TU | TD| Do | D1 | D2 D3 | QO |Q1| Qzl Q3 | CR| BR
Riicksetzen H | x X L X X X | x I, L L L H L
SR x xR x g x fxfx AL L (L L H |
Z—'e-ihler vorein- L | L |x L | L L L | L L |L L L |H |L
stellen L L X H L L L|L L |L L L H H
L |L L X H X x | H Qn = Dn L {H
L |L H X H X x | H Qn = Dn H | H
Vorwirtszéhlen | L | H T H | x X X | x Vorwértszéhlen I-Il) H
Riickwértszéhlenn L | H |H 1‘ X X X | X Rickwértszéhlen | H 1-12)
1) CR = TU beim Zéhlerstand HxxH (x = L oder H, 4= L/H-Flanke)
Ausgewiihlte Kennwerte 9) BR = TD beim Zihlerstand LLLL
Kurz- . . . .
Kennwert zeichen Mefbedingung min. max. Einbeit
Verzogerungszeit tPTU; Ta = -4¢0 bis 85 °C 54 ns
- = o
TU, TD —-+»Qn tPTD Ta 25 °C 43 ns
Verzogerungszeit tp Ta = -40 bis 85 °C 38 ns
T ~-»CR TD --+BR tp T, = 25 °C 30 ns
\Erztigerungszeit tppT T, = -40 bis 85 °C 55 ns
— — o
PL -~ Qn tPPL Ta 25 °C 44 ns
7 6% it § = - i 0
Verzégerungszeit tpr T 40 bis 85 °C 50 ns
R —»Qn tpr Ta = 925 °C 40 ns
121




i |
gl |
il
. b 2 x 4-Bit-Buffer/Leitungstreiber r“i i
U 74 HCT 193 DK Synchroner, voreinstellbarer 4 Bit binfipg; U 74 HCT 241 DK nioht Inverti é gstreiber, Ll
' . . . mvertl i
Vor-/Riickwértszéhler r// eren
DL [jll e Ucc 9128?;—_23 e 3 U 2 fpof> [V EN ’
Do 8 DEL ce 4o fa1 YO |18 ol
e 4 B ALD g 062 S x| (vil®
e (3 4 R . fm vio B A3 ¥§ﬁ 2o oy ‘
oo@E % BR Ifl 7 A20 A dpe) A =
TU [B] CR |
i Pr CR o2 |2 Y21 L v 2 5 | i
a2 [§] ; T A21 5 A1 yo —2

: a3 [7 0 b2 BR |3 Al2 7 viz 8. {a2 y1l—35 - 12

y @ g D3 Y22 L Yo [ —+~ i
_ GND - AL3 @ A22 1 y3—=2 i

2 v13 0E2 EN i
7 Y23
. GND 1 a23 " . |
= 0| gy !
i _2CT=0{, h
i 1CT=15 B_| —
AnschluBbelegung, Schaltzeichen Bauform U 74 HCT 193 DK: DIP-16, Plast (Bilg § L 3 S

| : und JEC-Zeichen Bauform U 74 HCT 193 S: SO-16 (Bild 29) 7 3
1 : Typstandard: TGL 42643/17 |
| Funktionstabelle * Standardausgéinge * I
| : ; . i

. s " AnschluBbelegung, Schaltzeichen Bauform U 74 HCT 241 DK: DIP-20, Plast (Bild 8) i

| Betriebsart Eingéinge Ausgiinge und 1EC-Zeichen Bauform U 74 HCT 241 S: SO-20 (Bild 30) ol
R| PL|TU| TD| DO| D1| D2| D3 Q0| Q1| Q2| Q3 CR [BR _ Typstanderd: TGL 42643/18 bl

Riicksetzen H| x |x | L X x | x x |[L | L |L|L H |L Funktionstabelle ! | i
—————— SLLH D S . R S . S - -I-{— H. Eingénge Ausgénge Eingéinge Ausgéinge i '
Zghler vorein- L | L X L L L L L |L L L L H (L e ‘

‘ OEI Aln Yin OE2 A2n Y2n |
| stellen L|L |x |H L L L L |L L |L|L H 3 n ! i! | |
L L .
L|L x |u|w|nlalalulals |L | H mi
H [ ||
L|L|H|x |8 |8 |8|ala|lalale |8 5| L H . i H H i
: hochohmi i il
LiL |x |x X X X X Qn = Dn H [H || f X , enmie L X hochohmig i; i
i - T T I B by sl Bl el St Al e e Sl - . - H Ii!
i Vorwértszéhlen | L [ H | 4 | H X X X X Vorwirtszihlen 1) H Ausgewiihlte Kennwerte (n =0 bis 3),(x = L oder H) : ‘F‘;
‘ us A

} Riickwéirtszihlen| L | H [H | 4 X X X X | Riickwértszdhlen | H i € * Buffer-Tristate-Ausgénge * i t
1) CR = TU beim Zihlerstand HHHH -  (x = L oder H, # = L/H-Flanke) Kennwert feuiizhen MeBbedingung min. max.  |Einheit i

Ausgewiihlte Kennwerte 9) BR = TD beim Zéhlerstand LLLL i

) Kurz- . Verzdgerungszeit tp Ta = -40 bis 85 °C 28 ns ‘“ i

Kennwert zeichen Mefbedingung min. max. Einheit A oV 6 Ta = 95 °C 99 ns \ _

: . R - . i 0 !

. Verzogerungszeit tPTU; Ta = -40 bis 85 °C 54 ns :elektlonszelt tPZH’ Tﬂ 40 bis 85 °C ig 22 |

o _ o :

TU, TD. -—» Qn tPTD Ta = 95 °C 43 ns ochohmig ---+ High, Low toaL, Ta 256 °C 1

‘ i i . - _ i 0 i
Verzogerungszeit tp T, = -40 bis 85 °C 38 ns Deselektionszeit tppgs | Ty = -40 bis 85 °C f;i :z ¥

——— ' H _— : = 0
TU --» GR TD --+BR tp T, = 25 °C 30 18 High, Low --+hochohmig oLz T, =125 °C
: , Anstiegs- und Abfallzeit t T_ = -40 bis 85 °C 15 ns

P! Verzodgerungszeit tppT T, = -40 bis 85 °C 58 ns g8~ un allzel T a 1S .‘

s 5T, T =92 °C 46 ns by Tq =25 °C 1 e i
. PL --»Qn et a .
L 122 : 123 I

i B
: e 1
| i




U 74 HCT 242 DK 4 Bit Bus-Transceiver, invertierend .. [ T4 HCT 243 DK 4 Bit Bus-Transceiver, nicht invertierend
— W Voo [[> |var B len
EB 1 ﬁ;] UCC %__, AO BO ».—1% A EN2 — b u 7 D . 13_| EN1
NC [2 7 EA :5_“2% g% "Jg .| r EB & EEC -,3’— A0 B :—bl AaENg
—5 2+ Al
A0 (3 2 NC B_1a3 g3 {8 v1< NC 3 1M 1532 —9 :l___f:
Al [T 7 B0 5 3 = 311 A0 2 NC B 123 g3 -8 vi<
T E
Az 9 0 81 A7 27 A % o0 B e §£ >2v3ﬂ
| A3 (8] 9 B2 off S0 A2 B1 EB
oo [7] 8 B3 A3 9] B2 Ra o
Ba 9 GND (8 83
| _ﬁ 57} 39 -
] 6 8 !
% 1
| EE ]
Anschlubelegung, Schaltzeichen Bauform U 74 HCT 242 DK: DIP-14, Plast (Bild 3 AnschluBbelegung, Schaltzeichen Bauform U 74 HC’l: 243 DK: DIP-14, Plast (Bild 3)
und IEC-Zeichen Bauform U 74 HCT 242 S: SO-14 (Bild 28) und IEC-Zeichen B‘auform U 74‘HC'1 243 S: SO-14 (Bild 28)
Typstandard: TGL 42643/09 ‘ Typstandard: TGL 42643/09
§ Funktionstabelle
il Steuereingéinge —
I i
|| EA EB A Bn . Steuereingiinge [
! ! Funktionstabelle EA & i‘é A b
H H Ausgang Eingang n Bn w
H H H L H H Ausgang Eingang :
H H L H H H H H | :
i L H hochohmig hochohmig H H L L Pl
wi H L hochohmig hochohmig L H hochohmig hochohmig | 1
L L Eingang Ausgang H L hochohmig hochohmig [ ;i
L L B L L L Eingang Ausgang il
L L L H L L H :
(n = 0 bis 3) L L N i
. L (n = 0 bis 3)
Ausgew&hlte Kennwerte * Buffer~Tristate-Ausgénge *
Ausgewdhlte Kennwerte * Buffer-Tristate~Ausgénge *
f Kennwert - Ku.rz~ MeBbedingung min. max. Einheit
i zeichen Kennwert Kurz- MeBbedi i inhei
i zeichen ef3bedingung min. max. Einheit
; Verzdgerungszeit tp Ta = -40 bis 85 °C 38 ns ‘
i A —»B, B —»A tp T =25 °C 30 ns Verzdgerungszeit tp Ty = -40 bis 85 °C 34 ns |
a
! Selektionszeit tpgpp | Ty = -40 bis 85 °C 56 ns A-+B, B --»A tp T, = 25 °C 27 ns
| hochohmig -—»High, Low | tp,; | Ty =25 °C 45 ns Palektionszeit tpzii | To = 40 bis 85 °C 56 ns
K | Deselektionszelt tsz; Ta = .40 bis 85 °C 56 - hochohmig ---»High, Low tpor, Ta =25 °C 45 ns
| High, Low -—»hochohmig | tp, | T, =25 °C 45 ns poselektionszelt tprzi | Tq = 40 bis 85 °C 56 ns
K Anstiegs- und Abfallzeit tp T, = -40 bis 85 °C 15 ns High, Low --»hochohmig | tp . | T, = 25 °C 45 ns
b tp T, = 25 °C 12 ns Anstiegs- und Abfallzeit tp T, = -40 bis 85 °C 15 ns
i
§ 124 125




hi
il
L 3 DK 2 Multiplexer mit je 4 Eingéingen, i
) . - . s : . o CT 25 . ; ” i 1
U 74 HCT 245 DK 8 Bit Bus-Transceiver, nicht invertiereny  {J 74 H nicht invertierend il
T//_;/ﬁ- %§?| uce . Al M 4w | %—g} G% i
0E —_— = = i
Vel > [V BN FC—- i
DIR B ucc 2 1n0] |02 S chs1 [2 5 oes A2 1 i
A0 T o 2dn| ez ) 3EN w0 @ CHSO PP P i
4] 6 a4 5 | it |
A2 B2 9 & 13 B3 OEA 0 |
Al m 80 5__ A3 B3 b5 A2 1‘2] 1 . S 1 4V —Z ]
7 5 tas| |paj—% < 1 B2 o _fgol| [ov}—2 s 12 ‘
A2 Bl 4 V1 A P E i
5 B2 Z{A5 g5 12 f } a0 Lo 7 Bl Bl 3 gl
A3 8 1ag Bg —2 2 > 2V o 2_{p2 il
AG 5 B3 2 1a7 g7 -1 [ = BO 3 {83 B :
.3." i)
‘ A5 %] B4 U Mg ono (8 B 5 {oep 1 L o
% A6 3 85 B 40 L ap lgp—18 Jﬁ_m - 12_.
A7 2 e 5 <n > 9 Dl
GND [ 1 87 . i
§ < >t el
i Anschlursbelegung, Schaltzeichen Bauform U 74 HCT 253 DK: DIP-16, Plast (Bild 4) ] !
j 2 _»l lg-p—-13 und [EC-Zeichen Bauform U 74 HCT 253 S: SO-~16 (Bild- 29) il
8 12 Funktionstabelle Typstandard: TGL 42643/20 e ;
‘ 9 < 11 Eingéinge Ausgang i 1
‘ Kanal- Daten- Freigabe g il
| : auswahl eingtinge Ausgang Bt
: Anschluibelegung, Schaltzeichen Bauform U 74 HCT 245 DK: DIP-20, Plast (Bild- 8) s e i |
und IEC-Zeichen Bauform U 74 HCT 245 S: SO-20 (Bild 30) CHS0 CHS1 no | nl [ n2  n3 Ofn n i
. Typstandard: TGL 42643/19 :
Funktionstabelle X X X X X X H hochohmig J
I Ein-/Ausgéi L L X X X L L i
Eingéinge in~/Ausgénge |
— L H X X X L H i
: 9 DIR An Bn il
| H L X L X X L L il
L L Bn Eingang H L X H X x L H il
L H Eingang An (n = 0 bis 7) L H X X L < L L iy
H X hochohmig hochohmig (x = L oder H) L H X X H % L H | E
il
i ' H X L L L ‘
Ausgewihlte Kennwerte * Buffer-Tristate-Ausgénge * H * X X
: H H X X X H L H i |
Kennwert Kurz- MeBbedingun min max Einheit| ' i
zeichen gung : : Ausgewdihite Kennwerte (n = A oder B); (x = L oder H) i ’
i i usg * Buffer-Tristate-Ausgénge * i
i Verzogerungszeit tP Ta = -40 bis 85 °C 29 ns | . | l
An---»Bn : Ta = 25 °C 23 ns Kennwert ;{;i::zh—en MeRbedingung min. max. Einheit i |
S
Bn--+ An i l
Orzo: i . r = . i [} P!
. Selektionszeit tpyps | Ty = 40 bis 8 °C 38 s Veratgerungszeit tpai | Ty = 40 bis 85 °C 48 s i
e B - . 1
| hochohmig -—»High, Low | t,, | T =25 °C 30 ns Daten --»Ausgang tpg | Ty =25 °C 38 ns !
h 120 i = - i 0 ,
Deselektionszeit tpgi | Ty = 40 bis 8 °C 38 ns Verzogerungszeit tpons | Ty = -40 bis 85 °C 50 ns |
. . CHS --- P =
High, Low --+hochohmig thrz T, =25 °C 30 ns > Ausgang tpeps | Ta = 28 °C 40 ns
Selektions- o i i . T : o
Anstiegs- und Abfallzeit tp T = -40 bis 8 °C 15 ns elektions-  Deselektionszeit| tp; | Ty = -40 bis 85 °C 38 ns
| t T = 25 00 12 ns tp Tg =25 °C 30 ns
o T a




4 Multiplexer mit je 2 Eingéingen,

nicht invertierend

2 [ TMOX 5
CHS |:|1. i@ Yec A0 fav Eg?
A0 [Z 5 OE —

5|
AL 3 @ co < |hi| [pvf—? 2 TR,
A [ 13 c1 — 241 Vi

L
B0 [5] 2 c w89 oy s | ,
p1  [€] 1 po ﬂﬂ~—4 —— 5| _
g [2 M D1 59 Jovi—2 % | | %
gNp [8 9 o L B

B0 0E AR 9

AnschluBbelegung, Schaltzeichen

und IEC-Zeichen

Bauform U 74 HCT 257 DK: DIP-16, Plast (Bild )

Bauform U 74 HCT 257 S: SO-16 (Bild 29)
Typstandard: TGL 42643/21

Eingéinge Ausgang
CHS n0 nl OE n Funktionstabelle
H X L L L
H X H L H
L L X L L
L H X L H (n = A, B, C oder D)
X X X H hochohmig (x = L oder H)

- Ausgewiihlte Kennwerte * Buffer-Tristate-Ausgéinge *
Kennwert ;{;I;Zrm—en Mefibedingung min. max. Einheit
Verzogerungszeit toal T, = -40 bis 85 °C 38 ns
Daten ---»Ausgang tPB; tPC; Ta = 25 °C 30 ns

tpp
Verzogerungszeit toons Ta = -40 bis 85 °C 44 ng
CHS --+ Ausgang tPCHS T&1 = 25 °C 35 ns
Selektionszeit tPZI—I; Ta = -40 bis 85 °C 38 ns
hochohmig --+High, Low tPZL Ta =25 °C 30 ns
Deselektionszeit tpygs | Tq = -40 bis 85 °C 38 ns
High, Low --+hochohmig tpLz T, = 25 °C 30 ns
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74 HCT 373 DK 8 Bit Transparentlatch, nicht invertierend

u s
— v An
: 2 Hellpm A
9 4 1 p1 q1
Qo 07 7103 4z -6 ; I
; pe  Hu| (EE )
D1 B 06 14| 0s Qs 5 L -
0l Z_1 g Q6 16
Q2 & as 8107 Q7 L] -}
D2 1@ 05 0 8| 9
03 12 a4
6N 1 e B 2
— 7] | 16
B | 19

Anschlubelegung, Schaltzeichen

und IEC-Zeichen

Bauform U 74 HCT 373 DK: DIP-20, Plast (Bild 8)
Bauform U 74 HCT 373 S: SO-20 (Bild 30)
Typstandard: TGL 42643/10

Funktionstabelle
ﬁngénge Ausgéinge
Q EL Dn Qn
H H H
H L L
L L Latch (x = L oder H)
H X X hochohmig (n = 0 bis 7)
Ausgewdhlte Kennwerte * Buffer-Tristate~Ausgénge *
Kennwert quz~ Mefbedingung min. max Einheit
zeichen ‘
Verzogerungszeit tPD Ta = -40 bis 85 °C 44 ns
Dn--»@Qn tPD Ta = 25 °C 35 ns
V_en’zogerungszelt LR Pa = -40 bis 85 °C 44 ns
EL  --+Qn tpar, | Ty = 28 °C 35 ns
Selektionszeit tPZH3 Ta = -40 bis 85 °C 44 ns
hochohmig --+High, Low tPZL I‘a =25 °C 35 ns
Deselektionszeit topgs Ta = -40 bis 85 °C 44 ns
Low, High --+hochohmig tpry Ta = 25 °C 35 ns
Anstiegs- und Abfallzeit tp T, = -40 bis 85 °C 15 ns
X - 0
tT Ta 25 °C . 12 ns
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U 74 HCT 374 DK 8 Bit D-Flip-Flop, nicht invertierenq
— T 1
EQ |1|I 51 Uee 3150 | T a0 2 T BN
a0 3 M@ a7 4y a1 —2 O
00 [3 ® 07 ﬁ b2 42 —g 3 >
03 Q3 =2 3Jw> v 2
01 [4] T o6 115% 04 Q4 ﬁ N .
o G v B | EE -
az [8] S B p7 g7 12 1 |6
p2 (7 1 os W le 8| l 9
B
03 (4 % D4 e ] 2
g3 [9 Q4
onp @ m ¢ % | 15
7 %
]B__‘ 119

Anschluibelegung, Schaltzeichen

und IEC-Zeichen

—]
Bauform U 74 HCT 374 DK: DIP-20, Plast (Bilg 8

Bauform U 74 HCT 374 S: SO-20 (Bild 30)
Typstandard: TGL 42643/07

Funktionstabelle
Eingénge Ausgénge
C: Dn | EQ Qn
L/H-Flanke |L L L
L/H-Flanke [H L H (n = 0 bis 7)
X X H hochohmig (x = L oder H)
Ausgewdhlte Kennwerte * Buffer-Tristate-Ausgénge *
Kennwert Kurz- Meflbedingun min max Einheit
zeichen sung ) '
Verzogerungszeit tPC Ta = -40 bis 85 °C 40 ns
C --+Qn tPC Ta = 25 °C 32 ns
Selektionszeit tPZH; ’I‘a = -40 bis 85 °C 40 ns
hochohmig ---+High, Low tPZL '1‘a = 25 °C 392 ns
Deselektionszeit tPLZ; Ta = -40 bis 85 °C 43 ns
Low, High --#+hochohmig tPHZ T‘a = 25 °C 34 ns
Anstiegs- und Abfallzeit tp '1‘(I = -40 bis 85 °C 15 ns
tT Ta =25 °C 12 ns
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8 Bit Transparentlatch, invertierend

y 74 HCT 533 DK
U = ==
v EN
i 20 Uce 2 po |RO gr{ i 1y
fied 79 n7 21 01 .
. i8] T 05 i t_—g 3 finvs ¢ b2
00 W B o Q4 {2 .
D1 il % ] ps s 2 . h
= 6] 7 1 pg a6 B ; 6
%_2_ & -Ii_g 18 | 07 a7 [ 19 ] h O
b2 Bl ps _J_’L‘]_: EL 8 | N9
03 o o4 EQ B L 12
© % bl % | L5
GND EL
e 17| h16
8| N 19

und IEC-Zeichen

Anschlubelegung, Sehaltzeichen

Bauform U 74 HCT 533 DK: DIP-20, Plast (Bild 8)
Bauform U 74 HCT 533 S: SO-20 (Bild 30)

Typstandard: TGL 42643/10

Eingéinge Ausgéinge
Ta EL Dn Qn .
EQ @ Funktionstabelle
L H H L
L H L H
L Lateh (n =0 bis 7)
H X X hochohmig (x = L oder H)
Ausgewdhlte Kennwerte * Buffer-Tristate-Ausgéinge *
Kurz- . . . i
Kennwert zeichen Mefbedingung min. max. Einheit
Verzdgerungszeit tPDHL Ta = -40 bis 85 °C 43 ns
Dn--+@Qn (H/L-Flanke) tPDHL Ta = 95 °C 34 ns
Verzogeirungszelt tppLy | Ty = -40 bis 85 °C 46 ns
Dn--+ Qn (L/H-Flanke) topLa [Ty = 25 °C 37 ns
. . - . o
Selektionszeit lPZH ’I‘a = -40 bis 85 °C 40 ns
L _ o
hochohmig --- High torn Ta 256 °C 32 ns
s ool o= i 0
Selektionszeit tPZL Ia 40 bis 85 °C 49 ns
i P o
hochohmig --» Low tPZL Ta =25 °C 39 ns
(3 Ny - . H 4]
Deselektionszeit tPHZ Ta 40 bis 85 °C 41 ns
Tor] — 3 N - 4]
High ---»hochohmig tony 'la 25 °C 33 ns
Deselektionszeit tPLZ Ta = -40 bis 85 °C 45 ns
Low --»hochohmig tPLZ 'Fa = 25 °C 36 ns
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¥ : | ‘I
U 74 HCT 534 DK 8 Bit D-Flip-Flop, invertierend Low..power-Schottky-TTL Schaltkreise I
Uee 3 oo |7 v 2 EN Die LOW,power—Schottky-TTL (LS-TTL) -Schaltkreise weisen bei gleic.her Verzéger‘ungszefit
191 7 _:7—5: D1 3[1] :——% € wie Standmd-’1"1‘L—Scha1tl<reise eine um den Faktor 5.n1edmgere Leistungsaufnahme auf.
i@ D7 g g§ 3§ 9 3 o>y 2 Daraus ergeben sich fir den Anwender folgende Vorteile:
13 ] L 12 .
% %g 11{}_ Bg gg ﬂ e 2 genkung der Verlustleistung bei konstanter Packungsdichte,
18] D - Ir3 . .
B T 18| D? 83 19 7 N _ Erhohung der Zuverldssigkeit,

: ‘ AN 1l 8 | N9 _ yerkleinerung der Stromversorgungsmodule, ¥
l i % s EQ 13 | h 12 _ Kleinere Stromdichte und damit weniger Stérungen. il
| s - G

‘ 1 ¢ L 12 Die LS-TTL-Reihe ist mit anderen Schaltkreisen der TTL-Familie und der HCT-CMOS- {;\
i 7 16 Reihe kompatibel. [ I

‘ 1 h 19 ! “,

I

| 4 ‘;‘a

AnschluBbel_egung, Schaltzeichen Bauform U 74 HCT 534 DK: DIP-20, Plast (Bild 8) : ‘
und IEC-Zeichen Bauform U 74 HCT 534 S: SO-20 (Bild 30)

Typstandard: TGL 42643/07 Grenzwel‘te ]\
Kurz- i max. Einheit b |
Grenzwert zeichen i N
Funktionstabelle ; v |
: Betriebsspannung Uce 0 7 ‘] |
Eingéinge Ausgéinge Eingangsspannung UI -0,5 7 N {! !
i c Dn EQ Qn . . Ausgangsspannung (aktiv) | Ug Unt0,5 v ol
5,5 \ P
L/H-Flanke | L | L H Ausgangsspannung Yoz ’ i
L/H-Flanke | H L L (n = 0 bis 7) (Tristate) 70 o il
X X H hochohmig (x = L oder H) Betriebstemperaturbereich ‘Ta 0 v D |
Sperrschichttemperatur Tj 150 C ‘
Ausgewihlte Kennwerte * Buffer-Tristate-Ausgénge * J
. Kurz- : . inhei ¥
Kennwert zeichen MeRbedingung min. max. Einheit ’
|
Verzdgerungszeit tpe T, = -40 bis 85 °C 38 ns |
i e O , - 1
| ‘ Cn---+Qn tPC Ta 25 °C 30 ns |
' ( Selektionszeit tPZH; Ta = -40 bis 85 °C 38 ns :
3 | hochohmig --+High, Low tPZL Ta' = 25 °C 30 ns ‘
Lot Deselektionszeit tPLZ; Ta = -40 bis 85 °C 38 ns
Low, High --+hochohmig tpyy [Ty = 25 °C 30 ns




Ausgewéhlte Kennwerte DL 000 D, DL 000 DG 4 NAND-Gatter mit je 2 Einglingen
Kurz- . . . : ;
Kennwert zeichen MeRBbedingung min. | typ. max. Emh@it . it
Betriebsspannung Use 4,75 | 5,0 | 5,95 A\d icJucc i
High-Eingangsspannung UII-I 2,0 ' arE 13]84
R . (1)
_ AL
I};)w Emgle;ngsspannung I;IL . - 0,8 \ Y1E E]Al. @ & b3y,
ingangsklemmspannung - = 4, ‘
IK CC E pLOob D EYL A2il) | . 6)y, i im
—II =18 mA 0,9 1,5 \ A2 g8l o
e High-Ausgangsstrom _IOI-'I 400 A 82[5: @Ba A3(9_| 0, it
! Low-Ausgangsstrom 1~ 8 mA va[8 [9]a3 gallll{
! - _ : {12)_]
| High-Ausgangsspannung UOH Ucc = 4,75 V ME E“ 22 ] NI
—IOH = 400 pA 2,7 3,3 1\ U |
P Low-Ausgangsspannung UOI Ucc = 4,75V
* lo;, =8 mA 0,35 | 0,5 \
Ausgangsreststrom IOZH UCC = 5,25 V hluSbelegung, Schaltzeichen Bauform DL 000 D: DIP-14, Plast (Bild 3)
Uon = 2,4V 20 HA AnCEC. Zeichen Bauform DL 000 S: SO-14 (Bild 28)
I U..=5,25V o Typstandard: TGL 39865
OZL cC !
Ugp, = 0,4V 20 A
Eingangsstrom Iy Une = 5,25 V Funktionstabelle
U = 2,7V 20 A : Logische Funktion
IH ’ y : Eingang Ausgang ¢
-1 u = 5,25 V
IL ce : N
Uy, = 0,4V 360 A A B Y Y =A-
II UCC: 5,26 V L L H
0 UI =7V 100 nA L H H
KurzsehluBstrom IOS UCC = 5,26V 20 100 mA H L H
H H L
1) Nicht mehr als ein Ausgang gleichzeitig, Dauer des Kurzschlusses <1 sec
Ausgewihlte Kennwerte
. Kurz- . . . .
- 0 .| typ. max. {Einheit
’ ‘ Kennwert zeichen MeBbedingung min yp
Signalverzogerungszeit toLy Cy,= 15 pF; 9 15 ns
= 7 15 ns
tpgr, | Ry = 2 kOhm
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DL 002 D, pL 003 D,
DL 002 DG 4 NOR-Gatter mit je 2 Eingiingen pL 003 DG 4 NAND-Gatter, offene Kollektoren
vy
N m[_'—_r-\/ idJuce
v [Juce o
112 13|84
A2 13lve 3 ol I AL
S POl — . i3] 2] A4 2 g12) | O Py
B13] 2] B4 2 -2 N pLOGID  f) A (&) |
[ 2[4 1 )ve T FYRC
va[7] DLO02 D m 5 5] o A2[E] 5 5.5 & ey
6| o345 2 o[ @es o
{9) |
AZE @Y] B A3 ﬂﬂy:;
3-8 . (10) v2[g] [2]43 (. 8 °
BZE QB:‘] _g.__ 93"‘(2)_ Y3 B ﬁ_ _‘12)_
U Asi) M[7] Big 3 Qfm o ply,
m[1] [8]A3 12 o . 03),, B
AnschluBbel i ~
nsehlulbelegung, Schaltzeichen Bauform DL 002 D: DIP-14, Plast (Bild 3) AnschluBbelegung, Schaltzeichen Bauform DI, 003 D: DIP-14, Plast (Bild 3)
und IEC-Zeichen Bauform DL 002 S: SO-14 (Bild- 28) und I[EC-Zeichen Bauform DL 003 S: SO-14 (Bild 28)
Typstandard: TGL 39865 ' Typstandard: TGL 39865
Funktionstabelle Funktionstabelle
Eingang Ausgang Logische Funktion Fingang Ausgang Logische Funktion
A B Y Y=A+B A B Y Y=A.B
L L H L L H
L H L L H H
H L L H L H
H H L H H L
Ausgewiihlte Kennwerte Ausgewiihlte Kennwerte
Kurz- \ . . Kurz- . \ . .
Kennwert zeickien MeBbedingung min. | typ. max. |Einheit Kennwert zeichen MeBbedingung min. | typ. max. |Einheit
Signalverzogerungszeit tory Cy = 15 pF; 6,5 15 ns Signalverzégerungszeit torH Cy, = 15 pF; 10 32 ns
tPHL RL: 2 kOhm 8 15 ns tPHL RL: 2 kOhm 11 28 ns

136

137




DL 004 D, DL 004 DG 6 Inverter pL 005 DC 6 Inverter mit offenen Kollektoren
DL T2 ==

i v [T
| N N e K — L. 2
AT} iuce T < :
— AT iduce s [T .
vi[2] ELS | 5 R R i
I 1 G A1_(1)__ 1 *—QLY YIE 13|A6 ] }
AZE IZ]YG — L - 1 5 1 5 A’,‘U)“‘ 1 h'(2).\" ’ : :
—— AZ-Q)— >_&)_Y2 Al[z EYB - " ; i
sz DL0OCL D i)As 9 1 8 " —— Ad3l | s {4y |
- - Azl - (6ly vft] DH005P s 9 |1)_8 : A
| A _— ) - {8) ()] ‘
A3fs i0]vs . I - A3 ¥3
| i 0 Al (8ly, & o] vs —
] [ et A3|3, 11 1 10 Lﬂ).__ ...(Q}_
: v3[g] ajas (1) (o » | Al yi
‘ 13 P_l_ . AS Y5 YIiE _S)_]AI. (| L {10}
ME EYL -—ﬂ 0—2 Aﬁm— ﬂz)YS E J 13 1] 140 A5’ Y§
l M[7? B]Y4 — i 3 | (2
| l Ab aa 1]
’i
‘ ' . ‘1‘ :
L AnschluBbelegung, Schaltzeichen Bauform DL 004 D: DIP-14, Plast (Bild 3 AnschluBbelegung, Schaltzeichen und IEC-Zeichen Bauform: DIP-14, Plast (Bild 3) ‘i!!‘
] und IEC-Zeichen Bauform DL 004 S: SO-14 (Bild- 28) . Typstandard: TGIL, 39865
; Typstandard: TGL 39865
i };
| ’ . b
i Funktionstabelle Funktionstabelle ‘ |
. . A Logische Funktion i
[ Eingang Ausgang Logische Funktion Fingang Ausgang “
RE A Y Y =4 A M Y=a o
an L H L H }. 1
j H L _ H L It 1
|
i
Ausgewdihlte Kennwerte Ausgewiihlte Kennwerte
! K !
. urz- . N N ‘ .
r j Kennwert Zeuiirzt;en MeBbedingung min. | typ. | max. |Einheit Kennwert zeichen | MeBbedingung min. | typ. | max. {Einheit
Signalverzogerungszeit toLu Cp = 15 pF; 8 15 ns Signalverzogerungszeit toLu Cp = 15 pF; 10 32 ns
| tpy | Rp= 2 kOhm 10 |15 ns tpur, | Ry = 2 KOhm 11| 28 ns I




DL 008 D, ' pL010 D, DL 010 DG 3 NAND-Gatter mit je 3 Einglingen
DL 008 DG 4 AND-Gatter mit je 2 Eingéingen f '
Al efuce I
] a2 [i3]ct i
\_/ A](_I_L. & i
A[1] izJuce A2[3] 21 a1{2 | SR
L
B2 BE ’ oLow D it)ca
& 2 (S 3 Al 3 y el ! Az(%: ;
vi[3] i2]ac 2] g2l W c2[8] io]e3 B2, {8y,
DL 008 D "% 4
&0 13 5 - ;& By, v2[g] a]as A9 i :
o gl = {8lys :
B2[3] figles T aald By, M[Z] o]va calttl| | :
1 v2[s] [9]a3 EJZ: - B3 i
&l 1 A2 |
’ m(] 8]va B B3| Ly, it
‘ AnschluBbelegung, Schaltzeichen Bauform DL 010 D: DIP-14, Plast (Bild 3) }
l und IEC-Zeichen Bauform DL 010 $: SO-14 (Bild 28) i
Typstandard: TGL 39865 sl
i
AnschluBbelegung, Schaltzeichen Bauform DL 008 D: DIP-14, Plast (Bild, 3) : belle il
und TEC-Zeichen Bauform DL 008 S: SO-14 (Bild 28) Funktionsta |
Typstandard: TGL 39865 . i : o
yp r,—};;génge Ausgang Logische Funktion i
Y=A B C |
. A B C Y
Funktionstabelle I
: Logische Funktion L L L H d ‘
Eingang Ausgang L L H H !1 “
A B Y Y=A.B L H L H | i
@ L L L L H H H f
L H .L H L L H ]
H L L H L H H
H H H H H L H Ik
H H H L I
|
| Ausgewihlte Kennwerte Ausgewiéihlte Kennwerte :
! !
i : Kurz- ; ; inheit Kennwert Kurg- MeRbedingung min typ max. |Einheit ;
Kennwert zeichen MefBbedingung min. | typ. max. |Einhei zeichen ) . . . i
: Signalverzsgerungszeit tpLi Cp = 15 pF; 9,5 15 s Signalverzsgerungszeit toLH Cp = 15 pF; 9 15 ns
i | - iR
! tPHL RL: 2 kOhm 9 20 ns tPHL RL— 2 kOhm 11 15 ns |
’i 140 . 141 e
| . i
iy !




DL 011 D 3 AND-Gatter mit je 3 Eingiingen pL 014 D 6 invertierende Schmitt-Trigger
/ ;
N’ ‘ 1| i
1 B B
Al iduce W] ic]uce l
B2 13jc1 b
. - M%it y | (12), " e {0 ] 2
Y 5 At
A23] [i2]v1 o1 ] 1 w3 @vs S_| v %
j @c] oromop n]ca DL 014D s A2 3 ()
| A3 v2[4] 9 |
. B &) | _(Q.vz A3-(-5J_ >(§).y3
| c2[s) BES HON |
| c2 AJE I@VS i
i yzE gA3 {9 | 1 A‘ﬂ— >.(g).Yl. i “‘
| Al \
| M E :a]y3 g;_(]_?)_ __(Q_ya Y3[€ E 3 AS-(HL—- MYS |
~ “ La el sl (2l b
) ; AnschluBibelegung, Schaltzeichen Bauform DL 011 D: DIP-14, Plast (Bilg 3)
! und IEC-Zeichen Bauform DL 011 S: SO-14 (Bild 28) i
i Typstandard: TGL 39865 |
| . AnschluBbelegung, Schaltzeichen Bauform DL 014 D: DIP-14, Plast (Bild 3) |
| Funktionstabelle und IEC-Zeichen Bauform DL 014 S: SO-14 (Bild 28)
I —— Logische Funktion Typstandard: TGL 39865
I Eingéinge Ausgang J
Y=A.+.+B:+*+C . il
A B © Y Funktionstabelle I
|
L L L L Ringang Ausgang Logische Funktion i
L L H L _ ¥
; L H L L A Y Y =& ' I
! L H H L L H ‘I\
| H L L L H L |
it
H L H L il
‘ H H L L M
L H H H H I
; Ausgewiihlte Kennwerte [
| !
5 ' Ausgewéhlte Kennwerte Kennwert Eélil;zh_én MeBbedingung min. | typ. | max. |Einheit |
h }‘ e
i . . . . - .
v ’ Kennwert ;{(?irczh_en MeBbedingung min. | typ. | max. |Einheit Signalverzogerungszeit torH Cp, = 15 pF; 17 22 ns i
: togr | By = 2 KOhm 11 22 ns g
Signalverzodgerungszeit tPLH CL: 15 pF; 11 15 ns \‘
e = S
| tPHL RL 2 kOhm 11 20 n
b 142 143
i i
i
i
i




DL 016 DC ¢ invertierende Treiber mit offenen Kollektorey ' pL 020 D, DL 020 DG 2 NAND-Gatter mit je 4 Eingtingen
1 yamn
7 1——r—<]>—2 afl] ejuce
AT —-—
E EUCC 3| 1 ?_,_é_ BIE E]DZ
vi[Z] 135 _J ne[3] i2]c2
5 1 6 Al‘(-‘)— 1 O }_(2)_ Al A0 & i
A2[3] 2] vs 2 Yi I L I 812 61y, il
f vf] DLOBD  fag B a2t O v or-8L] i
8 1748 (5) o1[] o] 52
| A3s] \i] e O s A3
G & nytin ALl O My, nl ol 8224 (6, i
Y3{6 R
g{AL ; r—-,]-— . A5-UJ)—~ P <> ﬂlYS M[Z BVZ DZ(—‘-:L)— ;i‘
M v B ()
A6 O By S
__])_— h l%
| " i
: . AnschluSbelegung, Schaltzeichen Bauform DI, 020 D: DIP-14, Plast (Bild 3) J‘
AnschluBbelegung, Schaltzeichen Bauform: DIP-16, Plast (Bild 3) und IEC-Zeichen Bauform DL 020 §: SO-14 (Bild 28) I
und IEC-Zeichen Typstandard: TGL 39865 Typstandard: TGL 39865
Funktionstabelle |
Logische Funktion i §
Funktionstabelle Bingéinge Ausgang ‘ |
. . A B C D Y Y=A+«-B-C-+D i
Eingang Ausgang Logische Funktion R
~ L X X X H i
A Y YA x | L X X H ‘
L H X X L X H !
H L X X X L H ﬁ
H H H H L
X Pegel beliebig (L oder H) i
Ausgewiihlte Kennwerte
i
! = » '
: Kennwert ;{gil;:zh‘én MeBbedingung min. | typ. max. |Einheit Ausgewéihlte Kennwerte ‘ '
! . |
i
H Signalverzdgerungszeit tPLH CL: 15 pF; 32 ns Kennwert ;{;rczh_en MeBbedingung min. | typ. max. |Einheit 1 !
tPHL RL= 2 kOhm 28 ns 1 ;
Signalverzégerungszeit tPLH CL: 15 pF; 9,5 15 ns ;
1
tPHL : RL— 2 kOhm ) 11 15 ns It
.j 144 145
i
Al
il !




]
1
DL 021 D 2 AND-Gatter mit je 4 Eingtingen : DL 026 D 4 NAND-Gatter mit offenen Kollektorausgiingen
fr 15 V h
N
i ieJu cc -
a1 i Huce
2] 1302 ,
NCE EC BIE EB‘ 1 gon i ?
2 I 1 8 it
M_ﬂ)_ 8 Y‘E EA‘ 2 31_(2_)_‘ o MYI i ‘] A
afg] oLoznd  hine -2 | 6 . ] !
CI-(‘%— i AZE DL EYL I A2-44) | L (6)y i
o1f’5] hoJe2 D13 i - 5 p2-5 | ¢ 2 :
B3 9 :
19) | 82|5 10 2] (©) .
vile a]a2 A2 A3 . (8)y il
- e 2] ely, va[g s]A3 L palil- o z
,‘ M[7] 8]v2 ¢2 2] il
I 02{2) Audi2) | | (11 s
i M{7 EV3 13 g, 13} | < Y4 !
1 l I |
l. L
‘ |
1 I
| AnschluB3belegung, Schaltzeichen Bauform DL 021 D: DIP-14, Plast (Bild ; . . - i !
| und IEC-Zeichen Bauform DL 021 S: SO-14 and 28) 3 Anschlubelegung, Schaltzeichen und IEC-Zeichen ]3‘an01’1“- DIP-14, Plast (Bild 3) o
| ) Typstandard: TGL 39865 ’lypstandard: TGL 39865 1
Funktionstabelle |
‘ g
} . Logische Funktion : i
i Eingéinge Ausgang Funktionstabelle 1
| . . it
b A B c D Y Y=A-B-C-D Fingang Ausgang Logisehe Funktion \|!\1
[ i F}
z L X X X L A B Y Y=A.B '{ ‘
X L X X L g
L L H it
X X L X L " - l il
X X X L L L " ik
L o
H H H H H i -‘:‘\
H H L ;i;\ ‘
|
X Pegel beliebig (L oder H) '
Ausgewdhlte Kennwerte . gl
€ Ausgewiéihlte Kennwerte | E
i Kennwert Kurz- MeBbedingun min. | t Einheit Kurz- . A il
I zeiclien gung n. yp. max. |Bin Kennwert zeichen MeBbedingung min. | typ. max. [Einheit il l
‘ |
Signalverzs . - ) - - : -
ignalverzogerungszeit tPLH CL 15 pF; 11 15 ns Signalverzsgerungszeit tPLH CL: 15 pF; 32 ns ‘ |
t R, = 2 kOhm 11 20 ns . - _ ‘
| PHL L tPHL RL— 2 kOhm 28 ns [
. 146 147
|
il




DL 030 D, DL 030 DG 1 NAND-Gatter mit 8 Einglinge, DL 032 D 4 OR-Gatter mit je 2 Eingiingen
\/ . :
Al iduce ' ] ;
8l ENe A‘d luce i
BN N
<[3] v ail] il L, il
[e] owwno il 1 atl) | Iy W3] i2]ac 2| ¥
5 g2l | DL 032D v AT 6 I
‘ e[5] [ 5 c3 ] N L8 a-L @) v
i L C : o D—‘Q—- @ g—__ B’& Y1 ; ‘ ‘
5 Y 10}83 = i
io ehe ] £ &8 o p Rl priom by,
; A I
ho M| 8va Bl i )y, I
y : AnschluBibelegung, Schaltzeichen Bauform DL 030 D: DIP-14, Plast (Bilq 3) : o
und IEC-Zeichen Bauform DL 030 S: SO-14 (Bild 28) }i*
! : Typstandard: TGL 39865 - . B
i Funktionstabelle AnschluBbelegung, Schaltzeichen Bauform DL 032 D: DIP-14, Plast (Bild 3) T
| d IEC-Zeichen Bauform DL 032 S: SO-14 (Bild 28) i
i Eingiinge Ausgang Logisehe Funktion un Typstandard: TGL 43606 I
|
i
A B C D E F G H Y Y = A-B-C:D-E-F-G'j ' \‘;ij
i ' Funktionstabelle it
( L X X X X X X X H Logische Funktion y
|1 X L X X X X X X H Eingang Ausgang & |
g X [ X | L |{X|xX] x|x |X H A B Y Y=A+B N
‘ X [ X | X L |X| X |X [X H y I
: X | x| x |x || x|x |x H L L 1
BRI x [ x| x |x|x| 1 |x |x H L. H H I
X | x| x |x|x|x]|L |x H H L H
x [ x| x |x| x| x|x |1 H H H H
H|H|H |H|H|H|H |H L i
LRy
X Pegel beliebig (L oder H) ik
I
|
Ausgewdhlte Kennwerte Ausgewéihlte Kennwerte
I
‘ Kurz- . s : : !
: Kurz- . . fs : . | typ. max. |Einheit
Kennwert z;rcz‘;len MeBbedingung min. | typ. | max. |Einheit Kennwert zoichen |  MeBbedingung min yp ! |
|
; .\ . - . 2 ns I
Signalverzogerungszeit toLn Cp = 15 pF; 10 15 ns Signalverzogerungszeit YpLu Cy, = 50 pF; 1 22 ; i
) H = 13 ns
b tpyr | By = 2 kOhm 1 20 | ns tpu | By = 500 Ohm il |
; i
‘ i
[ |
i 148 149 il
; ]
S




: . x
DL 037 D 4 NAND-Leistungsgatter mit je 2 Eingéingen - L 038 D 4 NAND-Leistungsgatter mit offenen i
< D Kollektorausgéingen i
: / il
A1E \/ EUCC il i :
g12] 13]84 Al _ iw]uce ;
W] oy o o) e
DL 037D B! f e v ; 2 I JRRU |G
A2f¢] [11]v4 A4l . W[l 2] 2 g | &> ot
plol] & D W ] 4 @ i
B2fs] [o]s3 PERLIE afe]  O-00P i ]ve s | "2 =(6ly; i
L(8) 5 | plilf &> O
v2[g] 9] 2 | & D Y3 io]e3 9 (s)
3 B3 BZE 10 - 38 )
ME ] AI.-(—)-—12 (1) :9]/\3 10_.. B3M)—— 8 D> (o] >1§-Y3
8]v3
| iE) g > Vi va[g] 2] i) )
g M[T F_J“ 3 am | 8> 0 v
! I LEE.
|
R AnschluBbelegung, Schaltzeichen Bauform DL 037 D: DIP-14, Plast (Bild 3)
‘ und IEC-Zeichen Bauform DL 037 S: SO-14 (Bild 28) ‘ }1
Typstandard: TGL 39894 .
“ » AnsehluBbelegung, Schaltzeichen Bauform DL 038 D: DIP-14, Plast (Bild 3) [,
| und IEC-Zeichen Bauform DL 038 S: SO-14 (Bild 28) i |
L . ? Typstandard: TGL 39894
| Funktionstabelle g
i
o Logische Funktion e
| Eingang Ausgang g Funktionstabelle ! ’
A B Y Y=A.B — Logische Funktion i
Eingéinge Ausgang i
. L L H _— 1
I A B Y Y=A B I
i L H H i
H L H L L H Il
H H L L H H {l :
H L H i |
| H H L .
| i
[ ; . Ausgewiihlte Kennwerte
! [ Ausgewidhlte Kennwerte ;
Pl Kurz- . , C at
i K L -MeRbed min. | typ. max. |Einheit k
| ‘ Kennwert Rurz- MeRbedingun, mi t Einheit mert zeiclien erpecinenng 1 P I
| zeichen gung in. yp. max. [Ein |
‘ : . Signalverzbgerungszeit toLH Cy,= 45 pF; 18 32 ns
/ 1 Signalverzogerungszeit tPLH CL: 45 pF; 7 24 ns tPHL RL= 667 Ohm 18 28 ns
tPHL RL: 667 Ohm 16 24 ns




I
n DL 040 D 2 NAND-Leistungsgatter mit je 4 Einglingen .. DL 051 D 2 AND-NOR-Gatter mit je 2 x 3 baw.
: , 2 x 2 Eingdingen ’
] | o i
| a1l 12Juee i __@—Eu
Ml cc
Bi1[2] [13]02 | i3]
1 i ol a]c
Nc[3] i2]c2 A'“U_z ] 6 e
DL 040 D sl p2[3 1 A
cif] ir]ne cla ] e o P&y oosto ey &1 21 ml] & | = .
| . I 'y i ] 5 ci (o] |
- pifs] o]z D ; o e IO o Vi
| | X a8 ] d fio]er 10 g 01}
‘ vi[g] 5] ] Fll
9]a2 g2{10)_] 2 ] (2)
() vI[e] g]or RS A2 & | =
E c2li2) & b Y2 3 6 92‘.3.,_ L(6).
Mf7 8]v2 3 . L+ p2 &) ] Y2
! pAl13 M} 8l 5 _|& I gB | *
| ‘
R Py . Wgung, Schaltzeichen Bauform DI, 051 D: DIP-14, Plast (Bild 3) I
i ‘ n;cIEu elegung, Scheltzeichen Bauform DL 040 D: DIP-14, Plast (Bild: 3) und [EC-Zeichen Bauform DL 051 S: SO-14 (Bild- 28) il
[ und IEC-Zeichen Bauform DI 040 S: SO-14 (Bild 28) . Typstandard: TGL 43929 o
! Typstandard: TGL 39894 Funktionstabelle i
] Funktionstabelle : P |
: ) ; Eingénge Ausgang .;
. Eingtinge Ausgang Logische Funktion ' Al/AZ‘ B1/B2 ' C1 l D1/D2 | E1/E2 | F1 Y1, Y2 ;
| | | |
. AlB|cCc |D Y Y=-A-"B-C-D H H H X ‘ X ‘ X L |
: L X X X H X X X H H H L ’
| §
AL X | L X X H Alle {ibrigen Kombinationen H H l i
| X | x| 1L |x H — i
x X X . u X Pegel beliebig (L oder H) \“
H|H| H |H L .
i Logische Funktion YI=A+-B-C+D-+E:‘F ‘
Y2 =A-B+D - E
.f, Ausgewidhlte Kennwerte Ausgewiihlte Kennwerte
| : . :
Lo Kennwert Kurz- MeBbedi ; - Kurz- . . Binheit
| zeichen ebbedingung min. | typ. | max. |Einheit Kennwert seichen MeBbedingung min. | typ. | max. |Einhei
Signalverzogerungszeit toLy Cp, = 45 pF; 7 24 ns Signalverzogerungszeiten | tpy o Cy,= 50 pF; 11 20 ns
1
: tpyy, | Ry = 667 Ohm 16 24 ns tpgr, | Ry,= 500 Ohm 12 20 ns




HJ;
i
il
VI
. i
DL 074 D 2 D-Flip-Flop mit Setz- und Rié¢ksetzeingtingen pL 083 D 4 Bit Volladdierer i
| arlofg i
K—U—@ B4 a2 L8] z i
7 ac 1] : P Al
crmify] ], ) o, o [ Els2 B lon] £ feour-% as 2 oftel sy
oil3] Hlar X 1 alp—2 e | a3 31 i ]cour % é} s1 -2 JYRLIE z (6) s, it
cuiif3] i2]o> 1 e by | 2 H om0 e & a2l 5 i s “
ot hp ' 5] 2] 1_1m2 S2— g2 {2 3B, i
sife]  oLomo  |nfek2 (1) SO Uee ] e
cRill={g by R a ‘
. 52 [6] ] 81 3 I3 2 p3{4) | cot™ . cour i
o8] [icls2 sl ]3 , P s3 |2 i
: L (9) [i0] A1 (1) 4
‘ 4 0 g2 [T 1 = B4 =13 : i
| 1[5} o2 ekl {7 l,cz ‘ U V) 15 o
o [9]s1 16} S4 —= (13)
0o 22 J2p L 8) a2 2] B4 R K
| "a O Lo : | i
0o ' tionstabelle Typstandard: TGL 43608 Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)
L Funk
li i ‘ . .
.i | W Ausgéinge
‘ ; CIN =L; C2 =L CIN =H; C2=H
u AnschluBbelegung, Schaltzeichen Bauform DL 074 D: DIP-14, Plast (Bild 3 A1/A3 | BL/B3 | A2/A4 | B2/B4 | S1/83 | S2/84 | C2/COUT| S1/83 | 52/S4 | C2/COUT
. Sl und IEC-Zeichen Bauform DL 074 S: SO-14 (Bild 28) i L L L L L iR H L L.
j ; Typstandard: TGIL 39865 H L L L H 1 1, L H L
| Funktionstabelle L H L L H L L L H L
x 0 H L L L H L H H L
| — " L H L L H L H H L
5 ETgange—_ ) Ausgange~ Logische Funktion %_JI L H L H H L L L H ‘
f D S CLR | CLK Q Q L H H L H H L L L H
t )= Dt H H H L L L H H L H it
i X L H X H L Q n"‘l) ( n) L L L H L H L H H L A
X H H L L H H H L L L H | |
X |H L L . L H L H H H L L L H I
E X L L X H H H H L H L L H H L H ‘J"
. ~ L L H H L L H H L H i
H o H | H L-H H L H L H H H L H L H H i
L H H L-H L H L H H H H L H L H H o
‘ X H H L Qo av H H H H L H H H H H I
: Ausgewdihlte Kennwerte iy
i { Hi f
|! Kennwert Kurz- MeBbedingun, min t max. |Einheit o
] Ausgewiihlte Kennwerte zeiclien € gung © ] WP s : “
i i Signalverzdgerungszeiten C, = 50 pF
! Kurz- . , A
;. Kennwert ze?ir‘czhen MeBbedingung min. | typ. max. {Einheit Ri: 500 O;1m |
; Q I
Signalverzdgerungszeit YLl Cp = 15 pF; : 14 25 ns CIN -3 tp 22 31 ns i
‘ tpyr | Ry = 2 kOhm 17| 40 ns AB > tpp g e, 20| 28 ns '
L Taktfrequenz fmax. Cp,= 15 pF; 25 40 MHz CIN  --+COUT torl 19 23 ns
; R, = 2 kOhm tpaL, 15 20 ns
A, B --» COUT tor e tpm, 19 23 ns




I I
e
DL 086 D 4 Exklusiv-OR-Gatter mit je 2 Eingiingen pL 090 D Dezimalzihler 1
ro(1; 421 & cTI0 ‘]
Cr-0 s
N p, . (3) Bl
A\ - e RO
a1} heJuce e EJ ro() {811 & Al
w02 Bloe. 14 _foxalcTio0 23 it
81[2] [i3]s: 1 ra(2) 170 g
EREE a ro2 (3] Poa 1_dekp aAl2 i
\”E L_2_|A4 2 — A]..L - 3 : I - ‘ L
B 12 =1 — ac[f] 0LO9OD  [MloD 2 gy aBl—2 DIV 2 iy
a2l DL 086 D [u]ve At 6 ) 3 TRA "ty 12 o, 1t
6 Ax—t4) ®) ] o 3 0 8 Lacn
6 | &) =1 8) v, Uee 21R0(2) ac f— 3CT1
g2[5 ] [0]53 g B2 Gloe 6 11
== 30} 6] 2 dR9(1 ap—+ DIvV5 ()
|8 A3-{8) ] ®) R ) N CRLIN OlCg 98
v2[s] [9]a3 LU plo } = 3 Gloc 7| €Ty %
12— N ro([7] £—R9(2) + 3¢t 2 _qp
= " acf2) |
M[7] [8]vs 13 L"“ BIZ (13) =1 -y,
12 sahltabellen Bauform DL 090 D: DIP-14, Plast (Bild 3)
gcp-Zghlung (Ausgang QA Symmetrische 10:1-Z&hlung Bauform DL 090 8: SO-14 (Bild 28)
oit Eingang TKB verbunden) (GD mit CKA verbunden) Typstandard: TGL 43205
ﬁah’l-' Tieginge Zanie usginge Wirkung der Stelleingéinge
AnschluBbelegung, Schaltzeichen Bauform DL 086 D: DIP-14, Plast (Bild 3) |stand 1 O 00 D e 0 x B RO(1) RO(2) R9(1) R9(2)| 0A QB QC OD
und IEC-Zeichen Bauform DL 086 S: SO-14 (Bild 28) B . S
e Typstandard: TGL 43291 ! S
P 2 L H L L 2 L L H L H H X L L L L L
i Funktionstabelle L A X X H H | HLLH
i : 4 L L H L 4 L H L L X L X L zéhlen
Pl - Logische Funktion 5 |# L H L 5 H L L L L x L X zéhlen
! w Eingénge Ausgang 6 | v B L 6 H L L H L X X L z8hlen
i ; _ — 7 H H H L 7 H L H L X L I X dhlen
| A B Y Y = A B+A .- B s |t 1 1 =H 8 |H L H H -
Iy L L L 9 H L L H 9 H H L L X Pegel beliebig (L oder H)
; L H H Kurz- ,
I H L H Kennwert zeichen | MeBbedingung min. | typ. | max. |Einheit
it \
4 \
E H H L Signalverzdgerungszeiten Cy, = 15 pF;
q R; = 2 kOhm
CKA —-+QA tPLH 9 16 ns
i [ _ CKA -—-+»QD 48 ns
| Ausgewéhlte Kennwerte CKA --»QA tpur, 12 18 ns
e Kennwert Burz- | yegbedi in. | t Einheit OkA —->Qp %0 .
‘ !‘j.f ennwe seichen efibedingung min. yp. | max. |Einhei FB > QB tor 9 16 o
“ % Signalverzdgerungszeiten CKB --+»QC, QD 20 32 ns
b anderer Eingang Low toLy Cp,= 50 pF; 16 28 ns CKB —-»QB 'pHL 13 21 ns
} CKB --»QC, QD 23 35 ns
‘ _ tpgr, | By, = 500 Ohm 118 ns Zihlfrequenz,
anderer Eingang High tPLH CL— 50 pF; 11 28 ns IO —»QA fmax 39 15 MHz
t R, = 500 Ohm 9,5 18 ns ey
PHL L ’ CKB ---»QB 16 25 . MHz
| 156 157




DL 093 D 4 Bit Binéirzéhler ,
& CTﬁ
2) |
656 (7] Ny e RO(1) . -
RO(2) 3L
Ro(m[2] Blne B dekal cr2 @
Ro(2[3] 2loa  1_cxs QA |12
nc. [Z] DLO93D if}ap 2_| 9 DIV2
i 93 7] .Rgm aB RA S, oy
Uge [5] 0] 2_ro(2) ac |8 o
11 DIV,
nc. E EOC 2 Eg%
- — e -
AnschluBbelegung, Schaltzeichen Bauform DL 093 D: DIP-14, Plast (Bilg 3
und IEC-Zeichen Bauform DL 093 S: SO-14 (Bild 28)
Typstandard: TGL 43205
Zghl- Ausgénge Zihltabelle
stand | QA QB QC QD Bindrzéhlung 4 Bit; QA mit CKB verbungg,
0 L L L L
1 H L L L Wirkung der Stelleingéinge
2 L H L L
3 H H L L
4 L L H L
6 L H H L
7 H H H L H H L L L L
8 L L L H "
9 H L L H L X zéhlen
10 L H L H X L zéihlen
11 H H L H
12 L L H H
13 H L H H X Pegel beliebig (L oder H)
4 L H H H .
is H H H H Ausgewdhlte Kennwerte
Kurz- . : S
.| typ. . {Einheit
Kennwert zeichen MeRbedingung min yp max inhei
Signalverzogerungszeiten CL: 15 pF;
RL: 2 kOhm
]
CKA --»QA tPLH 9 16 N
CKA ---»QD 70 ns
] S
CKA —-—fQA tPHL 12 18 n
CKA --+»QD 70 ns
Zahlfrequenz
MHz
CKA --+QA fmax 32 45
CKB --+QB 16 25 MHz
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2 J-K-Flip-Flop, flankengetriggert

’//

awi [ IDG Ucc
w2 B
23] BT
sifi] oum2p i3] cik2
at[s] 12] k2
aifg] ]2
a1} o] 52
ufe] 9]02

Sdst] a3
E
I der
2 1]
B _Lgy] , 6
0 3s2| T azl-2
15
B de2
2 ko]
S T

§Lﬂ>s
nB
&ir (e

w215

ciR 8kl
s‘z“ﬂms

|_(5) o

x@m

FPRLL P

TRz e

w2 (120 _f5¢

&R ]

b

| (9) o,

SN

Ansehlubelegung, Schaltzei
und IEC-Zeichen

chen

Bauform DL 112 D: DIP-16, Plast (Bild 4)
Bauform DL 112 S: SO-16 (Bild 29)

Funktionstabelle Typstandard: TGL 43202
ﬂngénge Ausgéinge Bedeutung
5| J |K |CLR | CLK Q Q
L{ X H X H L Asynchrones Setzen
H| X | X L X L H Asynchrones Riicksetzen
*
Ll X | X L X H H* Instabiler Zustand
gyl L | L H L-H Q, Qn Halten (keine Zustandsinderung)
H| H |L H L-H H L Laden "1" (Setzen)
H{ L |H H L-H L H Laden "0" (Riicksetzen)
H{ H |H H L-H Qn Q, Kippen
H{ X | X H H Qn G_zn Halten (keine Zustandsinderung)
Ausgewiihite Kennwerte X Pegel beliebig (L oder H)
Kennwert Kurz- MefBbedingun min t max. |Einheit
zeichen gung ' yp- *
Signalverzogerungszeiten CL: 15 pF;
RL: 2 kOhm
ST,_E —»Q, §_—~—>Q; tpry 11 20 ns
CIK --+Q, Q
E}E o Q §_m>Q tpHL 12 20 ns
ClK -+»Q, Q
Taktfrequenz fmax C,= 15 pF; 30 45 MHz
L RL: 2 kOhm
159




DL 123 D

2 monostabile Multivibratoren

—
A [ h Uec
Ry I AT S o |
@[3 D
CIRi E Elc‘ext §—< R1
gile] oo [Fo 16_dex ,
g RXY —
@k 2l 2 SqAz S a2
C20 [&} ] ciR 1'1“_?'82
ggext/[?: 0] B2 “’“ R2
ext E _ 5/)___ cx? -
ML A2 L3RX2 -

Clext Mhedex . L
€14, BhedRxjcx

Allet s
g2{2) |

cT‘m@ER

Rlext

€245 Bliefcx

ext

R2 gyt /€26t S RXJCX
yiIE Y
g2l

m@Jﬁ:R

AnschluBibelegung, Schaltzeichen und IEC-Zeichen

Bauform DL 123 D: DIP-186,(Bild ¢)
Bauform DL 123 S: SO-16 (Bild y

Eingéinge Ausginge Typstandard: TGL 43203

A B CIR Q Q

X X L L H Funktionstabelle

H X X L H

X L X L H

L I H L

T H H L | L
L H n L | L ,
Ausgewihlte Kennwerte

Kennwert ;{(;Jir‘czh—'en MeBbedingung min. | typ. max. |Eiftheit
Signalverzogerungszeiten CeXt = 0 pF;
EL = 15 pF; RL = 2 kOhm Rext = 5 kOhm
A -—»Q tPLH 23 33 ns
B -+ Q 17 44 ns
CLR -+ Q 23 45 ns
A ——»? tPHL 27 45 ns
B -—Q 22 56 ns
CLR --»Q 17 27 ns
Minimale Impulsbreite thmin 70 200 ns
am Ausgang Q
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4 Schmitt-Trigger-NAND-Gatter mit je

2 Eingéingen

D_L/l_ 32 D

T
Aid icJucc
o2} ol
vi[3] i
i RCLIN ™
p2[5] o]es
wfe 2] A3
MEL_'__________P_J“

EREET T

5[5T) 4
& ST 6 Al—u)—
T p1 2]
Ay 141
&|ST 8 g2 {5) |
S

1

&1ST] 1 o (12)]
| B {13) ]

&7

=By
(6) v,
{8y
= {11y,

AnschluBbelegung, Schaltzeichen

und IEC-Zeichen

Bauform DL 132 D: DIP-14, Plast (Bild 3)

Bauform DL 132 S: SO-14 (Bild 28)

Typstandard: TGL 432

06

Funktionstabelle
F—, Logische Funktion
Eingéinge Ausgang
A B Y Y=A'B
L L H
L H H
H L H
H H L
Ausgewdhlte Kennwerte
Kurz- R \ A . .
Kennwert zeichen MeBbedingung min. | typ. max. |Einheit
Signalverzdgerungszeit tory Cp, =15 pF; 17 22 ns
tPHL RL: 2 kOhm 12 22 ns
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DL 155 D

2 Dekoder/ Demultiplexer 2 auf 4

1a[1] ~ 15]ucc
7578 2] 15]22
s1[3] 12]2578
w3le]  ousso 13]s0 i’“‘ 1A
1v2[s| 12]2v3 :LSZB
1[5 Ezyz .
wo[7] [10]2v1 B _{oa
i s Jovo ;;ZSTB

DMUX|1Y0 "6/ (

1 - ‘ET‘B‘Q)'BGL \”m
all_fp =Bl
W

e ——————————
et e, kﬁlm
wm
) 50,
7208 ] U
A 125

et}

AnschluBibelegung, Schaltzeichen
und IEC-Zeichen

Bauform DL

Typstandard: TGL 43292

155 D: DIP-16, Plast (
Bauform DL 155 S: SO-16 (Bild 29)

Bild 4

Eingéinge Ausgéinge
S0 St 1A | 2A | STB Yo | YI | Y2 | V3 :
Y2 Y3 Funktionstabelle
X X X H H H H H
L L H L L L H H H
H H L L H L H H
H L H L L H H L H
H H L L H H H L X Pegel beliebig
X X L H X H H H H (L oder H)
Ausgewdhlte Kennwerte
Kurz- . .
Kennwert zeichen MeBbedingung min. | typ. max. |BEinheit
Signalverzdgerungszeiten CL: 50 pF;
UIH = 4,5 V; UIL =0V RL: 500 Ohm
STB - Y tPLH 12 18 ns
S0,81 Y 17 30 ns
1A -—-»Y 16 30 ns
2A —»Y 12 17 ns
STB, 2A --+Y tPHL 17 30 ns
S0, S1 Y 18 35 ns
1A Y 20 30 ns
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DL 164 D  Serielles 8 Bit Schieberegister mit Parallelausgéngen
7 1_Ta [sres [oa}—2
N Qe qplny  sra | 2 aBl_4
8 [ 13 oK ax Loy ac 3
2] a6 I—J apl_8B
B g A J = [0 o 0
08 [ i oF ° @ g ae -0
| (5 1
0| QE Qc
ac (3] i = _(%LL o0 QF
o0 5] B QR - G€ 8 Lok co 12
(2). 13
M EL._-——————J oK EENE S an12
Schaltzeichen Bauform DL 164 D: DIP-14, Plast (Bild 3)
A“Sﬂhgé’sz‘;lﬁi‘ﬁ?’ Bauform DL 164 S: SO-14 (Bild 28)
und Typstandard: TGL 43609
Funktionstabelle
/q;gﬁnge Ausgénge
A | B |CLR | CLK QA | QB | QC |QD | QE | QF | QG QH
T X| L X L L L L L L L L
x| x| H L QA, | @B, | QC, |QDy | QE, | QF; | QGy | QH,
gH|H| H L-H H QA | QB |QC | QD | QE, |QF | QG
L | X | H L-H L QA, | @B, |QC, | QD | QE | QF | QG
x| L | H L-H L QA [QB, |QC | QD | QE | QF | QG

X Pegel beliebig (L oder H)
QAy - QHy
QAn ... QH

Pegel an

b Pegel an

Ausgewdhlte Kennwerte

QA ...
QA .

QH vor Anliegen der statischen Eingangsbedingungen
. QG vor der letzten Schaltflanke an CLK

Kurz- . \ ) o .

Kennwert zeichen MeBbedingung min. | typ. max. |Einheit
Signalverzogerungszeiten CL: 50 pF; Il
RL: 500 Ohm
CLR —-+»Q touL 20 36 ns |\
CLK —-»Q tPLll 14 27 ns i
7 na 5 i
tPHL 17 32 ns |
e f 35 Mliz |
Tuktflequejnz fmax 25 5 2 ;

J
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DL/ 175 D 4 D-Flip-Flop, gemeinsamer Clear- und Takteingay,
¢IRp ~ [6]uce
el TL
o5 Sl eiRiletr
E :] oL@ {c
Qi3 {1473
G ] o [T 1 [
oia]  oumso [13]os 5 it _Jp g
- o 5 _1pe —
D2{5 12{03
2 _|p3 028 o %92
@fs] e B ips tm
N s 032 1p o |
7] [10]as 9 % ﬁ(ﬁ l
15, :
m[8] [5 Jewk L_‘tR pa{Bl_fp #&%

Anschlu3belegung, Schaltzeichen

und IEC-Zeichen

Bauform DL 175 D: DIP-16, Plast (Bild )
Bauform DL 175 S: SO-16 (Bild 29)
Typstandard: TGL 43293

Funktionstabelle
Eingéinge Ausgéinge

CLR | CILK D Q Q

L’ X X L H

H L-H H H L

H L-H L L H

H L QO Qo X Pegel beliebig (L oder H)
Ausgewiihlte Kennwerte
Kennwert ;{euirc.:zh—en MeBbedingung min. | typ. max. |Einheit
Signalverzogerungszeiten CL: 50 pF;

RI = 500 Ohm

CLR —-»Q B toLy 20 32 ns
CLK --+»Q, Q 18 30 ns
CLR --»Q ~ tPHL 25 36 ns
CLK --+Q, Q 21 30 ns
Taktfrequenz fmax 25 40 MHz
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DL 192 D Synchroner dekadischer Vor-/Rilckwiirtszéihler mit Clear

cLr_fcro cyovio

2+
7 | s Ter-0 275
o[1] i6]U , ypl e
15 : -
=2t A |CTI0 | QA |— 1 - .
is]A sowntl_Jg 26T ={3)5p
QBE 1 8 OB—z W .
AlE] 12]cLr 10 5 roAnlllemtc3
“ . 1T
5
o] DL1920  [BlB 9 1o ap |2 NEH NETW
i2]co
ve[5] 2] ﬂTvLOAD o0 2ge
QC[G: 1 JL0AD 5 | t>CU
clio) (Bl oc
o[} o]c b b
W] [E]o B _for DILSS L0 qp
I
. Typstandard: TGL 43204 Bauform DL 182 D: DIP-16, Plast (Bild 4)
punktionstabelle Bauform DL 192 S: SO-16 (Bild 29)
Betriebsart Eingéinge Ausglinge
CLR |TOAD |UP |[DOWN|A B C D | QA @B QC gD |CO B
iicksetzen H X |x L |x x X x|L L L L |H L
e H X |x H |X X X X |L L L L |H H
Voreinstellen | L L |x L |L L L L |L L L L [H L
L L |X H |L L L L |L L L L |H H
L L |L X |H L L H | wieA...D L H
L L H X H L L H wie A ... D H H
Zéhlen
vorwirts L H [ | B |Xx X X X | vorwirts ) Hoy
riickwérts L H H I X X X X riickwérts H H

Ausgewdhlte Kennwerte

1) O = UP, vorwirts ab HLLH; 2)

BO = DOWN, riickwérts ab LLLL

_[ Low-High-Flanke; X Pegel -beliebig (L oder H)

Kurz- . . N
. . . |Einheit
Kennwert zeichen Mefbedingung min typ max inhei
Signalverzogerungszeiten CL: 15 pF;
RL: 2 kOhm
up - (E) tPLH 13 26 ns
DOWN -~ BO 13 24 ns
UP, DOWN --»Q 22 38 ns
L.OAD ) 25 40 ns
Up ———»(f toHL 15 24 ns
DOWN --4BO 15 24 ns
UP, DOWN --+»Q 27 47 ns
LOAD > Q 28 40 ns
‘ICLR - Q 28 35 ns
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DL 193 D

Synchroner 4 Bit Vor-/Rickwértszéhler mit Clegp

ctrlé Jono 1
5
7 UPUE 2 skl
a[i] is]ucc 5 a L
&) 3 -
2 DOWNUE - L
0s[] @l 5 A | CT2 [QA ) L, cT-oplag
=~ B 0B —= TAn)
Coaptile=1c3
eAf3] iZ]cLR 0] . el
DOWNJ4 DL193D BER ]
a 1930 o] 2 1p ap |2 Al)_lyp (3],
UP|s 2]co 1 ]
[5] 2] 1 LA ot Lo,
oc[g] ujioss 5 Loy
(10) (3
ao[7] [10]c 4 odep ¢ oo
ME 9] W Ter p{2) | L7 p
; Typstandard: TGL 43204 Bauform DL 193 D: DIP-16, Plast (Bilg ¢
Funktionstabelle Bauform DL 193 S: SO-16 (Bild 29)
Betriebsart Eingéinge Ausgénge
CLR |LOAD|UP IDOWN|A B C D QA QB QC QD | CO BO
Riicksetzen H X X L X X X X L L L L H L
H X X H X X X X L L L L H H
Voreinstellen L L X L L L L L L L L L H L
L L X H L L L L L L L L H H
L L L X H H H H H H H H L H
L L H X H H H H H H H H H H
Zdhlen
vorwirts Ll || B [x X x x| vorwirts ) oy
riickwiirts L | H [H | [ [X X X X | rickwirts H g

Ausgewihite Kennwerte

1) CO = UP, vorwirts ab HHHH;

2) BO = DOWN, riickwirts ab LLLL

_["Low-High-Flanke; X Pegel beliebig (L oder H)

Kurz- . . o0
Kennwert zeichen MeBbedingung min. | typ. max. (Einheit
Signalverzogerungszeiten CL = 15 pF;

B RL = 2 kOhm

up R C_(_) oL 13 26 ns
DOWN --+ BO 13 24 ns
UP, DOWN --»Q 22 38 ns
LOAD - Q 25 40 ns
up »——»CE) tPHL 15 24 ns
DOWN ---»BO 15 24 ns
UP, DOWN --+Q 27 47 ns
LOAD -y 28 40 ns
CLR -—»Q 28 35 ns

)
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4 Bit Rechts-Links-Schieberegister

DL 2 ——

tRU IR <res

SOL O}M—Q
_ /U—EUCC I P
CLRE ) Lk
[i5]vo c ¢4
psr[Z] £_|DSR |SRG4 L 1f2~
N E Ew “—DSL . )
3 0 a7 2 1o (15)
DL 184D . Z A Yl A DSR4, 1) yo
B4 E]Y ‘_é_——._?: ?12 :—% AQ)——I‘D
¢[5 v L 3= RO (YY) L(14) v
1
etk S CLK
[ = 9 cBl I3 {03y,
[i0]st o SO
ost [1] S1
(6}
5 ]s0 0 34D (12) y5
u[e] L gclR psti2faup
e s : - ild 4)
legung, Schaltzeichen Bauform DL 194 D: DIP-16, ‘Plast (Bi
"”j“l’g?;“_téifﬁeng’ Bauform DL 194 S: SO-16 (Bild 29)
;antionst&belle Typstandard: TGL 43294
Betriebs- Eingéinge Ausgéinge
art s0| S1 {CLR|CLK [DSL| DSR|A B C D YO0 Y1 Y2 Y3
Ricksetzen| X | X [ L | X | X | X |X X X X |L |L |L L
Halten XX [ H| L | X| X |[X X X X |Y0,|YL,|¥2, |¥3,
Laden H|{H |H| | X]| X |a bec dila b c d
sehieben | H | L[ H | [T X | |X X X X v Y0 Vi | V2
rechts » 1
Schieben | L |H | H | [ |1 X |X X X X | YL | Y2 (Y3,
links “
Halten L | L H X X X X X X X YOt_1 Ylt—l th—l 1

_High-Flanke; X Pegel beliebig (L oder H)
ILOW e ’ ; a, b, ¢, d, r, 1 statischer H- oder L-Pegel

2 henden Zustand
Ausgewéhlte Kennwerte Yn, , Pegel vom vorhergehen
Kurz- i i . . | Einheit
Kennwert zeichen MefBbedingung min. | typ max
Signalverzdgerungszeiten CL = 50 pF;
= ; = R, = 500 Ohm
UIL =0V UIH 4,5 V L . . N
CLK --»Y touL
t 18 26 ns
oLl 22 31 ns
CLR --»Y tpHL .
Taktfrequenz fmax Uy = 2,4 N 25 32
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DL 251 D 8-auf-1-Multiplexer, Tristate-Ausgiinge e pL 953 D 2 Multiplexer 4 auf 1, Tristate-Ausgiinge
o ] N e ) ‘
¢ ] G iom K o [ [ fuce  Lfso] wex
RUEN ___ £ 51 -
8 [5] e i % 115 . L , |
4 | 5 st O g e Y1~ i
b A l13)6 3 é Y 5‘2-(3)—-2}67 U’E i2] so i-—1B: :
i ‘ DL251D 2_1¢ 6 A g vl L ¢y
v [5] [2]H 115 g 31, Y ¢t [ 3] 02 3 15 a8 g 0 ;o
‘e ' B F c a1, TR - DL.253D m B vy i
| VE] ir)s0 U p i3 ' o1 (5] 2] c2 B _trz v2|-& o @p o
13 22 LIS -1 Dt 13 i
o [7] ms 27§ F s ot [ ] 02 e o£2 |
: s (10} |
G 6 2 Qo7 A2
M [E E]SZ 7 IBE— H 42 |4 Y1 [’Z ‘—_0—| A2 1 E_. B2 %%‘“ ﬁ.yz
. =4 C2 50
T o v [ E1v2 5 Lok SNEN -
— " Bauform: DIP-16, Plast (Bilq 4 IS L
i Emgang‘e . Ausgangs S0-16 (Bild 29) ) . [ |
P S0 S1 S2 OE Y Y Typstandard: TGL 43295 AnschluBbelegung, Schaltzeichen Bauform DI 253 D: DIP-16, Plast (Bild 4) i
— . . und IEC-Zeichen Bauform DI 253 S: SO-16 (Bild 29)
X X X H 7 Z Funktionstabelle Typstandard: TGL 43295
L L L L A A
H L L L B B Eingénge o Ausgéinge
F L H L L c ¢ so | 81 | OE1/OE2 Y1/¥2 Funktionstabelle I
Rl H | H L L D b x | X H z
Ol L L H L E E e L A i
RR H | L H | L F F H | L L B !
L |H | H |L G a L | H L c }
[ 0 " iebi :
E:; H H H L H H Ausgewiihlte Kennwerte H H L D X Pegel beliebig (L oder H) i
it i
;ir. Kennwert z«:ii:ien MeBbedingung min. | typ. | max. [Einheit é_usgewahlte Kennwerte il
i Kurz- . . C i
I , ) ert ) MeBbedingun min. | typ. max. |{Einheit A
I Signalverzogerungszeiten C;,= 50 pF; Kennw zeichen gung P : ! |
I _ . _ _ X i
t Uy, =0 V5 Uy = 4,5V R; = 500 Ohm Signalverzodgerungszeit C;,= 50pF; :
: Ao H —»Y tory 15 33 ns R; = 500 Ohm E
i _ toyL 18 33 ns Abis D —»Y oLy 12 25 ns |
| A...H Y oLy 12 19 ns ) - 14 21 ns
o YL 8 17 ns $0, 81, 82 -—»Y toLu 23 40 ns !
i SO ... 52 --»Y oL 31 52 ns tpyL, 24 33 ns
il . tour, 28 50 ns OF —Y tpry 19 28 ns ;
[ OE —Y tPZH 12 35 ns tPZL 18 27 ns '
. tpzL, 18 | 35 ns tprz 19 |30 ns |
L t .
‘ tPHZ 14 35 ns tPLZ ‘
[ PLZ 18 8 n 1) Die Dateneingéinge A bis C sind auf L-Pegel, der Dateneingang D ist auf H-Pegel
1o zu legen.
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pL 259 D

8-Bit-Latch, adressierbar,

mit Enable und Clear

DL 257 D 4 Multiplexer 2 auf 1, Tristate-Ausgiinge
_/
s [ Bluee 1 {s | Mmux I
5] 68 2 ] L
Al i 314 £ o Bl~en
81 3] &) Ad I i s g
2_1a2 vzt
vi[f] oL:s7D  [@Be 6 1g2 .| [
—_ o 2 MUX D
A2[] 2] Ne3 val-2 A oy )y,
L § 5 6]
a2[E s kal L kg oy,
L3 P2 o |2 B2
v2[7] [10] 3 215, /B\; ] Bly,
— {14)

M 8] [s]v3 1_5,4], E R w2y,
AnschluBibelegung, Schaltzeichen Bauform DL 257 D: DIP-16, Plast (Bild 4) .
und IEC-Zeichen Bauform DL 257 S: SO-16 (Bild 29)

. Typstandard: TGL 43295
Funktionstabelle ypstancar
Eingéinge Ausgang

A |B| S OF Y

X X X H Z

L X L L L (A)

H | X | L L H (A)

X L H L L (B)

X {H| H |L H (B)

Ausgewiihite Kennwerte
i Kurz- . . .
Kennwert zeichen MeBbedingung min. | typ. max. |Einheit
Signalverzogerungszeiten CL = 50 pF;
UIL =0V; UIH =4,5V RL = 500 Ohm
A, B —»Y toLn 8 21 ns
N tPHL 11 21 ns
S =Y tPLH 20 32 ns
B tPHL 18 25 ns
OE Y tPZH 10,5 25 ns
oy, 13,5 | 30 ns
tPHZ 8,5 26 ns
tPLZ 13 30 ns

1) Dateneingéinge A auf L-Pegel, Dateneingéinge B auf H-Pegel legen
170

f/r
A ET'U—@UCC
o ] E R
¢ [3] ic] oe
vo[f] 0OL2590  [Bor
vi [5] 2] v
v2[¢] [T]ve
vi [7] 1] vs
M [ [9]v4

L T Yo l—4 p1 B 59
cir & 68
‘s Y2 ) DC_ f8.0D
3 ic 2|8 8@l ol g [
o
7 oF (Ln1738 1 2Lyt
Y3 ©
9 N 6 v,
Yar— 1 )3
E— 34
B p vs |10 R %w.
B _der ve -1 5 a,‘z:
. o,
% _Loe v7 |12 . @y,

AnschluBbelegung, Schaltzeichen

und JEC-Zeichen
Lateh-Adressierung

¢ B A |adressiertes
Lateh

L L 0

L H 1

L L 2

L H H 3

HL L 4

H L H 5

H H L 6

H HH 7

Ausgewdihlte Kennwerte

Bauform DL 259 D: DIP-16, Plast (Bild 4)
Bauform DL 259 S: SO-16 (Bild 29)
Typstandard: TGL 43610

Funktionstabelle
Eingéinge Ausgang des | Ubrige Funktion
CLR OE | adressierten | Ausgiinge
Latches

H L D QO Latech adressierbar
H H Qg QO Speichern
L L D L 1-aus-8-Dekoder
L H L L Riicksetzen

D Pegel des Dateneingangs

QO Pegel des entsprechenden Ausgangs vor dem Einstellen
der anliegenden Eingangspegel

Kurz- . . S
: Kennwert zeichen MeRbedingung min. | typ. max. |Einheit
Signalverzogerungszeiten CL: 50 pF;

RL: 500 Ohm

CLR Y tPHL 20 27 ns
DI ---»Y tPLH 18 28 ns

tPHL 18 24 ns
A, C —»Y tPLH 24 38 ns

tPHL 17 29 ns
OB —-»Y tPLH 22 32 ns

tPHL 14 24 ns
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DL 295 D 4 Bit Rechts-/Links-Schieberegister pL 299 D 8 Bit Universalschieberegister
N 7
ser [1] ie] Uge ot -&fEN SRGs F”@_j %358’3 SReS @ =
(6. i 20 Uge [ IR Se=lr  SRGE
. AlZ] i3] vo Mo @ Me w0 [ » Lgfgg OE 1 tz—)bﬂiems
¥ | CTk Blpeafi- : & [ io] st 2 JEQE 0A |8 02 ™
| ; 8[3] 2] v 1 {ser] sro 4 1 ) st P—{F/oF 87 ferlPpmd
n | DL295 D 2 3] 13 ser {_tpp oe2 2] 5 {0/96 ek Y24 cutes 2
cf] ] v2 2 _fa vo -3 : vl . B o
18 :13. B vi |12 AL Fiap ' Yo 6106 4 7o 2 an . = i
i . b 4| vz |- ! 4 CLK sR M p 0A'
| [5] fi0] v 5 B va |00 8 8. fi2p v &Y] | goE[E]  DL299D [15] H/QH ) 1 Y o rem|
. — _— OE (13
Mo [8] o] otk __<g CLK cla )y, f cc[e] [s]F /0F Ej052 BIOB” oen P26
- 6)
Mz 8] o€ 5 |EN (s) 10 \ AOA[T] [<]osan 1T _dsp fo5as]
MO P K B s oH 12 E/0E S|
— ] oA'[g] i3]8/08 FaF
AnschluBbelegung ,Schaltzeichen, IEC-Zeichen Bauform DL 295 D: DIP-14, Plast (Bild ! LSR GIQG:?B
v ' ild 3) R B 2lcLK B 13, H/QH'Z3—3.4D >
Funktionstabelle Bauform DL 295 S: SO-14 (Bild 28) ot 1
Typstandard: TGL 43611 M o] mES 9 {cir s o ﬂﬂuH.
! . ]
Eingénge Ausgénge i
Output | Mode | Takt | Serieller | Parallel- ! Anschlubelegung, Schaltzeichen und IEC-Zeichen Bauform: DIP-20, Plast (Bild 8)
Enable Eingang | Eingéinge ‘ Typstandard: TGI: 43611 1
ek OE MD CLK SER A B C D YO Y1 Y2 Y3 Funktionstabelle
‘ i L X X X X X X X VA Z Z Z -
i H X H X X X X X Y0 Y1 Y2 Y3 Betriebs- Eingé:nge —_— Ein/Ausgénge Ausgénge
} t1 t-1 t-1 1 art S1 50 SL SR CLK CLR OE1 OE2 | A/QA B/0B C/0C D/GD E/QE F/ar G/0G H/QH | QA'  QH'
i H H X a b ¢ d a b c
g . Rilck- XL X X X L L L L L L L L L L' L LT L
H H X Y1 Y2 Y3 d Yi | Y2 | Y3, | d setzen L XXX X L L L |L L L L L 1 L L L L
I H L ser X X X X ser 0. Y1 Yo HHXX X L X X L L L L L 1L L L L L
' t-1 t-1 t1 Halten L L XX X H L L QAg 0Bg QCo GDp OF, @Fy 0QGg QHg QAg  QHp
N X Pegel beliebig (I oder H); Z hochohmiger Zustand; H-L-Flanke oL X X LMoL L 0k OB Qo Gl 0, QFg 0% Qo | Gho Ol
i a, b, ¢, d statischer H- oder L-Pegel wihrend der H-L-Flanke Lo#X X L # L L |0 0B Qg O 0B, QFp Qo OHo | Ao  Qip
i Yo Ausgangszustand vor der letzten H-L-Flanke H H X X L H L L | QAg* OBo* QCo* GDp* QE,* Qg QGo* OHo* | QAo* GHo*
L ¢ Linksschiebemodus; die Parallelausgiinge A ... C werden jeweils mit den Schieben | L H X H S M L L M OA OB OC, G, OBy QFy QG | H QG
I Ausgéingen Y1 ... Y3 verbunden. Paralleleingang D wird zum seriellen Ein- ;e;’i‘tz : ?, ﬁ ; j_- : L L |L Ay OBy QCp OD; OBy QFy GGy | L QCp
b " ang der Schiebekette, ehieben Lo LGBy QCy ODy QB OFy QG Oy 1 QB H
] Ausgewdhlte Kennwerte gang te links HLLX S H L I QB, QC, QD QE: oF: QG: o, L on: L
. < Ein~ H H X X I H X X a b c d e £ g h a h
; urz- . . o : schreiben
{ Kennwert seichien MefBbedingung mAlin. typ. max. [Einheit
| X Pegel beliebig (L oder H); I Low-High-Flanke
Signalverzdgerungszeiten Cp,= 50 pF; Ausgewdihlte K ¢
B " ] ewthlte Kennwerte
UIH =5YV; UIL =0V RLA 500 Ohm ”
CLEK -- urz- . .
CLK --+»Y tory 15 22 ns Kennwert zeichen MeBbedingung min. | typ. max. |Einheit
; tPHL 22 30 ns
B OF >y torp 16 30 ns Signalverzsgerungszeiten C;, = 50 pF;
. tprz 15 25 ns R oy, 22 A ns
i toyz 10 20 | ns | torl 13 27 ns
B 172 173
1
1




DL 374 D 8 D-Flip-Flop mit Freigabeeingang DL 540 D 8 Bit Leitungstreiber, invertierend, Tristate-Ausgtinge ||
N ] |
E [T 2} uce i [0 50 Ucc
o1 [2 5] as a | o3
o1 [3] 6] Da a2 [ ] T (vy
02 1 Mo o m e o om0
a2 [3 6] o7 A0 L P A AL o ‘1(—17 5 (19 EN
DL 374D 7 D% Gg £ a [B] DLS4OD 16] ¥3 (v3) 37— A2 Y2935 0E2 G2
£—D Q3 {—& F— AC Fo—r
a3 [g] T %_ D4 Q4 _7% 25 [E] ] i(w) 5 2}3 $,3i 15 T
D3 [7] W] 06 70 el ey v Sas ; am @Iy v g
] o8 Q6 {12 a6 [7] ) V5tvs) 11 A a2 O] 1 73
04 [g] ) s o Q71— = 8 1a7 RO L06) 73
18 1 ps ag | -4 a1 [8] B) % (v6) 9__|ag PR L(05) v5
| ] — S 6 (14) =
w3 R oy po ] @ Fion 1 logy AS G R 2
I o d8) | (12) g7
M [0 ] ok no.be v [ 1] & (ve) &ﬁ)gz ﬁg () L 0Y 75
] N
: E AnschluBbelegung, Schaltzeichen und IEC-Zeichen Bauform: DIP-20, Plast (Bild 8)
i Anschlufibelegung, Schaltzeichen und IEC-Zeichen Bauform: DIP-20, Plast (Bilg 8) Typstandard: TGL 43613
i . T, dard: TGL 4 i
i Funktionstabelle ypstandar 3612 punktionstabelle
Lol Eingéinge Ausgang T—’Eingénge Ausgang ‘
y OE CLK| D Q : OEl | OE2 A Y il
i Pl
g L e H H L L L L il
by L I L L L L H H iy
i L L X Q, X H X z i
1 ; _ i
i H X Z 5! X X Z i
| X X Pegel beliebig (L oder H) l .
; . Mo M
3 Ausgewdéhite Kennwerte Ausgewdihlte Kennwerte e
’\ Kurz- . . v . B ‘
b |Kennwert zeichen | MeBbedingung min. | typ. | max. Einheit Kennwert Kurz- MeBbedingung min. | typ. | max. |Einheit Sh ‘H
l zeichien Gl
; Signalverzogerungszeiten CL: 50 pF; Signalverzdgerungszeiten CL: 50 pF; [ i i[
J. RL: 500 Ohm RL: 500 Ohm EE \j—i
}i} CLK --»Q oLy 20 | 28 ns A — tpLm 10 15 ns B
h _ 'PHL 1630 " topL, 13 |18 ns :
it OF -—»Q tpzn 151 28 ns OFi, O3 --»¥ tpyL. 19 | 36 ns
tpyL, 18 28 ns top _ 12 25 ns 3
i tpuz ! 20 " tprz 21 | 28 ns i
i tpLz 1212 ns touy, 10 |18 ns .
e Taktfrequenz £, 32 40 MHz '
il




DL 541 D 8 Bit Leitungstreiber, nichtinvertierend, Tristate
5—E—i lI U E UCC
Al 2] e} BE2
A2 [3] &) ¥1 (v
a3 [Z] 7] V2 (v2) 2 o oe1 Wafe, &
ac[8] DLs#1D B Vi 3 ]aAp b o2 Bl {FN
As [E] 5] V2 (v) E_T/ﬁ, I I
P L8]
a6 [T m wes 7] Vel om BT > v iy
I Y Y7t A2 i) 12
A7 [8] B3] Y6(ve) 2 _|ag ve |11 gz (5) sy Y3
| A8 Bl MR
A8 8 i V7o 1okt ﬁ: _%)_ -((I‘%)TYS
. @] T o
M @ M % e 19 bop2 ROl jfiz;
—

AnschluBbelegung, Schaltzeichen und IEC-Zeichen

Bauform: DIP-20, Plast (Bild §)

Typstandard: TGL 43613

7B ) oy
off] o 26310 By
7 Eloe
2] )5
[Tl [10]3v
M[E] [5]3A

2
1y |- -4
LA > 4
M e
T_lon 6
. - EYamu
9__13A "
i
] v | 1
4y |-t
5|, '
L 13
4 loe N
12_15

osl
oE(2]

1 [
148 v "@‘]—\;
2440 ] v ﬁ%—
3l v ﬁ%
walBl v [Coa

und IEC-Zeichen

AnschluBbelegung, Schaltzeichen

Bauform DL 2631 D: DIP-16, Plast (Bild 4)
Bauform DL 2631 S: SO-16 (Bild 29)
Typstandard: TGL 43607

Funktionstabelle
Eingéinge Ausgang
OET OE2 A Y
L L L H
L L H L
X H X Z
H X X Z
X Pegel beliebig (L oder H)
Ausgewdhlte Kennwerte
Kennwert Kurz- ‘Meﬁbedingung min typ max. |Einheit
zeichien : : :
Signalverzégerungszeiten CL: 50 pF;
RL: 500 Ohm
A Y tPLH 10 17 ns
o tPHL 13 20 ns
OE1l, OE2 --»Y tPZL 19 36 ns
tPZH 12 25 ns
tPLZ 22 35 ns
tPHZ 10 18 ns
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Eingéinge Ausgéinge
OF OF A Y Y Funktionstabelle
H X H H L
H X L L H
X L H H L
X L L L
L H X Z Z X Pegel beliebig (L oder H)
Ausgewdihlte Kennwerte
Kurz- . ) . v
Kennwert zeictien MeBbedingung min. | typ. max. |Eiftheit
Signalverzogerungszeiten tPLH CL = 50 + 5 pF; 12 20 ns
tPHL RL1: 500 + 15 Ohm 19 23 ns
tPZH 27 40 ns
tPZL 36 45 ns
tPHZ 13 30 ns
. tPLZ 19 35 ns
Differenzsignalver- thp  |Rpg= 100 £ 3 Ohm 18 25 ns
zdgerungszeit
Flankensteilheit trpLa {BrLe = 100 3 Ohm 7 25 ns
tTDHL 13 25 ns
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|
N
1 . " . .
}i DL 2632 D  4facher Leitungsempfiinger fiir Differenzsignale pL 8121 D 8 Bit Komparator
H
hR 2 .
. ‘ _ Lo !
SIS 7 ’ P ] mf vec
| 8] luce L tip ol v Y srplleds ==
o . T e ] e ! w g S PV Do
| | w[z] 15]28 == 2A 13 0E i3] 87 5 Az a0l o
B5_{7p A= '—'l 5 3] Anlel i
WE EZA e 7] A7 A2
i A & o] «0 prom
; 0E[4 DL 2632D 13)2 " - 5 (1) o 3 :
i3]y P 3y 2 1B I comp v Ly o1 3] oL 821D 1] 86 AS&S
avs] 2]oE n ] 2a{lln 15l A 19 A 1o L _(9)
| [5] i sy b 28080l 7 comp v HBlay a2 [g] 3 A6 Yo Al Zn ¥
346 [11] 4y 9 g Y (2 N " g2 [7] 2] Bs gt‘)g—t? i
' 38@ oja b JoE | ] e i 3] As g2l 1, f
i ME :9]48 ll-ﬁ LB‘U'-—IQ o I Comp V —le,v BBE 12} B4 géw—; [
W \ Bﬁﬂﬂ..s
bl w10 1] AL g7l8l 1y :
% AnschluB3belegung, Schaltzeichen Bauform DL 2632 D: DIP-16, Plast (Bild ¢ P ‘
i und IEC-Zeichen Bauform DL 2632 S: SO-16 (Bild 29) Anschlufbelegung, Schaltzeichen und IEC-Zeichen Bauform: DIP-20, Plast (Bild 8) : I
‘ ' Typstanda[‘d: TGL 43297 . Typstanda[‘d: TGL 43297 ; , i
f Punktionstabelle .
| Differenz- Steuer- Ausgang . . . : i
5 Einginge Eingiinge Eingiinge Ausgang Logische Funktion i
‘ A, B OE OE Y , A Bn STB Y ; 1
: ’ Funktionstabelle n 7 = . (AL + A7 + B7) - STB y 11
| U0 I % i L Y = (A0 + B0) - (A1 + B1) ... (/ ) [jf f
i X L H L L L L
o -0,2 V<UL <0,2V H X ? Co
I ’ D= X L ? H L L I |
. UIDS -0,2 V H X L L L H H | 1
R X L L i
aun X L H Z H H H H I
1) offen H X H L H L H o
offen X L H X Pegel beliebig (L oder H) " L L - ;3 t
" N
, Ausgewiihite Kennwerte L H H H L
L H H I
' Kennwert Kurz- MeBbedingun: min. | t Einheit " I !}
i zeichen gung - | typ. | MmaX. kinhel Ausgewihlte Kennwerte I
. o . B N _ o .
%! Bignalverzogerungszeiten Cp, =50 &5 pF Kennwert ;(:i:;en MefBbedingung min. | typ. max. |Einheit 1! Ele
i - —_ il
} UTS =7V RLI = 500 + 15 Ohm { ‘ J"
i tory 25 35 ns Signalverzogerungszeiten CL= 50 pF; I\ ‘ ]i
tpHL 23 35 ns R, = 500 Ohm H ;‘
: Y 17 |
tprn 15 25 ns An, Bn -—-»Y tpLu ns P ;)‘
| : : 7 5 P
tpzL, 18 30 ns YpyL ' " .
i g Y ' 12 S U
. tpuz 13125 ms STB Y tpLu " i
tpLz 18 |30 | om tpuL 10 " ! 1
e 178 79 o




DL 8127 D Systemtaktgenerator
_/
SSNOE Uee g
- M 4 x |6losc 2
ssnc[2] RUN/FIALT 8
. B & x2 7cK 2
Tefa[3] TOEN B 5 ¢z
TcK/2[4] ST1 & octr oK/ —3
. 17 4
iex[3 o2 READY  [TCK/21—
CRle]  pLanyp  [ElsTs 2_3.-% WAIT L—ﬁ
c[z] 18] TIMEGUT 1__lssno Tive L 18
Z_4ssNCt (oUT

zck 8 7]READY 5 lreserl  [Reseml
oscls) AT 22 ITNOEN OSUTT1 2
20
x2[i0] iSIRESETIN g% | 19

x1[i] (& RESETOUT

M2 43

AnschluBibelegung und Schaltzeichen

Bauform: DIP-24, Plast (Bild 1p)

Funktionstabelle Typstandard: TGL 43298
RUN/HALT [SSNC | ST1 ST2 ST3 | READY |TOEN | TIMEOUT-Zéhler| TIMEOUT | WAIT
H X L L L H X riickgesetzt H H
. .. >1 ST H H ): G 1 H H
. P L L Inhalt + 1 2) 3)
L L-H X X X X X gestoppt . L-H-I,
.. Cheeees .. R . 4)
X Pegel beliebig (L oder H)
1) mit jeder L-H-Flanke von ZCK
2) Nach H-L-Flanke von READY 15 ZCK-Perioden H, dann 1 Periode L
3) Nach H-L-Flanke von READY 15 ZCK-Perioden L, dann 1 Periode H
4) 1 ZCK-Periode H
Ausgewdhlte Kennwerte
Kurz- . . A R
Kennwert seichen Mef3bedingung min. | typ. max. |Einheit
Signalverzogerungszeiten CL 50 pF;
RL: 500 Ohm
READY --+WAIT tPLH 16 ns
tPHL 19 ns
ST1.. .ST3 ——»WAIT tPLH 26 ns
'PHL 4 |

640 DC
oy 8640 I

M [T
1¥ [2]
2¥[3]
1A [4]
1B [5]
2A ]
28 [7}

Busempfénger-Schaltkreis

* In Entwicklung

<]

mEN N
B 1A — =1 S ﬂ__ v
i3] 4Y 18— 18—
2] 4A 2A ] >1 . 2A BT
28— ~—2Y g }—27
] 48
3A — 21 3A 5
0] 3A 8 37 3 }~3V
el 58 LA — hA —
21 o E1}
‘A Y
UUqe 48— 48—

AnschluBbelegung, Schaltzeichen
und IEC-Zeichen

Bauform DL 8640 DC: DIP-14, Plast (Bild 3)
Bauform DL 8640 S: SO-14 (Bild 28)
Typstandard: HFO-5. 805.90

Funktionstabelle
Eingénge Ausgang
A B Y
L L H
L H L
H L L H - High-Pegel
H H L L - Low-Pegel
Ausgewiihlte Kennwerte
Kennwert Kurz- min max Einheit
zeichen : '
High- Ausgangsstrom —IOH 0,4 mA
Low-Ausgangsstrom oL 16 mA
ighalverzogerungszeiten tPHL 30 ns
tPLH 35 ns

181




‘ i
. i
DL 8641 DC Busempfinger- und Treiber-Schaltkreis DL 75113 DC  Leitungssender-Schaltkreis « In Entwicklung * ; i |
* In Entwicklyy, | i
] O
7 U
B3[1] u!sU e[ ! cc % LN
cc g @ g
| A3[2 15]81 _ D) pa
i B g 1vs 3l 1] 2YS 30 —]
o v3[3] ] AT 61 —ENi P[] 3] 2vs .| L 2 5
e 62 —{EN2 I ;
! 4 Y1 — 1A T i
i 5] a1 —=J12D 1A LS_ EZYP 19__._,] ZI%Z i i
Wl T g I g 1B [8 iT] 27 — 1P
A2 —== | ——avp il
v4[g] 1]A2 B2 ] ¥2 10E[T] 0)20E 24— v—-zzs o€ i !
L2V
G217 10]Y2 A3~
E j B3 ——er— A& A M E 8|0E |——2YP OEO—
8 G1 4—e] O
i M E,] ;L V4 B4 2060 E
i 01 v - : .
| legung, Schaltzeichen, Ubersichtsschaltplan Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4) f
; GZ:E}—J i AnschluBbelegung, ’ Tvpstandard: HFO-S. 805.90 il
:‘ o rr— — ] belle :
: Anschlvuﬁbelegung, Schaltzeichen, Ubersichtsschaltplan Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4) [ignktionsw- .
! Funktionstabelle Typstandard: HFO-S. 805.6] Eingtinge -Enable Eingtinge Ausginge R
in Eingtinge Ausgtinge A B 10E/20E OE Y
; Funktion als TFeiber— Disable Empfénger | Treiber- Empfénger X X L X % z i
!} Eingang Eingang Ausgang Ausgang X X X L Z Z
p: ai G2 - B - Y L X H H L H B* Gilt nur flir Treiber 1; I
Busempféinger X H X H L X L H H L H | Treiber 2 entféllt Zeile 4 ;
| X X H H L H H H H H L und Eingang B. E 1
] X H X L H [
| X X H L H ly
. Ausgewiihlte Kennwerte
Bustreiber H L L L H i
L L L H L i
o Kennwert }Z{(S'I;:Zh_en min. max. Einheit .
Ausgewiihlte Kennwerte X - Pegel beliebig (H oder L) ' o
Kurz- Signalverzogerungszeiten t 25 ns ! [
i Kennwe - e PLH ‘
i ennwert zeichen min. max. Emhelt‘ tPHL 26 ns [
! Signalverzogerungszeiten tPZI-I 40 n
1 ‘ G -+ B tP 30 ns tPZL 45 ns
A - B tpry 25 ns tony 30 ns |
tpaL, 15 ns tprz 35 ns
b B Y oL 35 ns Differenzsignalverzoge- 5o 25 ns
“;:‘, | tPHL 30 ns rungszeit i
i 182 183 L




Schottky-TTL~Interface-Schaltkreise : } DS 1 57 DC Multiplexer Schaltkreis + In Entwicklung *
Ausgangsstrom (DS 8205 D) Io;, £ 10 mA Ausgangsstrom (DS 8216 D, 1oy, < 85 ma
. B-Ausgéinge) YT
-Ior, < 1,5 mA .
Ausgangsstrom (DS 8212 D, 1. < 15 mA  Ausgangsstrom (DS 8282 D, 1, =< 30 y, r
DS 8218 D, Y-Ausgiinge) O DS 8283 D, DS 8286 D, Am[i] &Y
, I, S 1 mA DS 8287 D, Anschlug B) ~'or, <5 ma & 20
Ausgangsstrom (DS 8286 D, 1, < 16 mA 1A [2] 5] T—efon .
DS 8287 D, AnschluB A) 4A As—Io1
i ’ —IOL <1 mA 1B E E - r
| : Betriebsspannung Upe = 4,75+ 5,25 V w [l - [g)4e w—r WX ) e sy
i 1B—1 3y
Betriebstemperaturbereich T =0 ...70°C 380 )
P a 2A E 2] 4Y 2A—] Ly
28—
. . . LAO &
DS 140 DC  Leitungstreiber-Schaltkreis + In Entwicklung , 28 [6] ] 3A | _ﬂ:ﬁj—w
3y
7 @35 38— 4BO :
wE 2 ] e
cc 1A M E 5] 3Y (B— — Af8
© [ B o Ol B—] " | m
n.c.[3 2] 2¢ e gy 1c—] W -

i C— 1D AnschluBbelegung, Schaltzeichen, Ubersichtsschaltplan Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4) 3

| 1c [4] i]n.c. 10— Typstandard: HFO-S. 806.20 ]

0 1D [5] 0] 28 2A—a , Funktionstabelle i

i - 2B— N,y A—ae ;

L nan EZA p ] — 22-—-—— 2y - Eingtinge Ausgang ;

5 o 20— c— — .

| M 7] 8] 2Y 20— G A/B A B Y Al

‘ i

i §

i AnschluBibelegung, Schaltzeich “Zei . DIP. % (i i X X X L il
1 gung, Schaltzeichen, IEC-Zeichen Bauform: DIP-14, Plast (Bild j) i
i Typstandard: HFO-S. 806.15 L L L X L e
1 Eingéinge Ausgang L L H X H 1}i

b it

e Al B | c D Y L H X L L Ly

it . < " N . Funktionstabelle L H X H H X - Pegel beliebig (H oder L) | l I

I N

X - Pegel beliebig (H oder L) L

1 x| X . X H . Ausgewiihlte Kennwerte L {

: g He

iy X L X X H I

‘ . X X x i Kennwert IZ{;FCZh_en min. max. Einheit [ ‘

* ' H| H H H L Ausgewtdihite Kennwerte 1 P

j Betriebsspannung Use 4,75 5,25 \ i "

Kurz- ) . N . E

Kennwert zeuirczhen min. max. Einheit Signalverzogerungszeiten |
A, B Y tor g 11 ns o

Betriebsspannung UCC 4,5 5,5 N ' tAPHL 10 ns b i

i High- Ausgangsstrom “Ion 40 mA E/B - Y oL 18 ns ‘

O Ausgangskurzschlufstrom | -I 50 225 ma ’ 8 ‘ v“

os tpHL ! ns 1R

Signalverzogerungszeit tour 9,5 ns G' = Y toLp 16 ns i ‘
| t . )

PLH 1'PHL 15 ns I

184 ' ' 185 ‘ %f
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DS 2510 DC 4 Bit Shifter-Schaltkreis * In Entwickluny ,’
‘ U so—do) o (Shiften )
I__3 1 ic] cC s::: ;_LGT
2] ] Yo -
B lg—z10  0-1-3 =1
1-13] 4] Y 4 R o
I oF p—zn  13-|-0
4 3
e - e EEL
1 E E]YQ g —{213 | :‘2 -: =
IZ E EY:I, Iy — 2t iz i o2
I [Z ESO p—jzs B[3 |
M E 9]S1 Iy —{21 efo V77
AnschluBbelegung und Schaltzeichen Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)
Funktionstabelle Typstandard: HFO S. 806.50
——
Eingéinge Ausgéinge
OE |8, | 85 |1 o |4 | T (L Ly [Ty | Ys| Yo Yy | Y
X X X X X X X X X VA Z Z Z
L L L D3 DZ D1 D0 X X X D3 D2 D1 D0
L L H X DZ D1 D0 D~1 X X D2 D1 D0 D_1
L H L | X X | Dy | Dy Dy |Dy|X [ Dyf Dy |Dy|D,
L H H X X X D0 D_1 D~2 D_3 D0 D_1 D_2 D_3

X - Pegel beliebig (H oder L)

7 - hoehohmiger Zustand

Ausgewtiihite Kennwerte D - Pegel des n-ten Dateneinganges bzw. -ausganges
Kennwert Kurz- i inhei
zeichen min, max. Einheit
Signalverzogerungszeiten
I-eY tPLH 12 ns
tPHL 16 ns
S ~eY tPLH 20 ns
_ tPHL 17 ns
OE -+ Y tPZH 18 ns
tPZL 18 ns
tPI—IZ 13 ns
tPLZ 18 ns

ps 2610 DC

Vierfach Bus-Sende- und Empfénger-Schaltkreis

* In Entwicklung *

\_/
U

M E E _CC G —-IENT
1B [2 5] 48 -
1Z E E 47 1Z ——]
11 :[Z EM N——dp 1 O J<>~1§
2 5] 2] G .
22 [g i1} 31 H= s
2B [1] o] 37 ] S PR
MZE El 3B ZIZ t‘«»—éﬁ

3B0——
ol g
O O 32
4BO——-]
g
0 ——04z

Anschlufibelegung, Schaltzeichen, Ubersichtsschaltplan Bauform: DIP- 16, Plast (Bild 4)
Typstandard: I-IFO S. 806.56

Eingéinge Ausgéinge
a I B z
L L H L
L H L
H X Y

Funktionstabelle

H X - Pegel beliebig (H oder L)
Y Y - Pegel des angeschlossenen Busses

Ausgewiihlte Kennwerte

Kurz- . . .

Kennwert seichen min max. Einheit
Betriebsspannung UCC 4,75 5,25 \
Signalverzdgerungszeiten
[ -+B t‘PLI—I 15 ns
o tpyL
G -»B tPLH 18 ns
. tpHL

-t 7 tPLH 21 ns

‘PHL




| DS 8205 D 1-aus-8-Bindrdekoder DS 8212 D 8 Bit Bustreiber mit Speicher, Tristate-Ausgiinge
: | 51 [7] 2] ee
i p T e W
‘ wo [Z
I 2 5] YO ; .
L ° YRl 2 Ad
| SEl el ¥ . vi [2] 2} ve > |y Si=la o b—wr
HER 8 [ 3) v2 %) A7 A oF o]
i DS 82050 3 A DC a2 [ Y3 b= CLR —~R
‘ £ [ 2] V3 2] 51 v7 v 10 ST8 —
L 118 v2 [8] P Y v5 |15 MD —
o £3 E 11] Vi -~ C ps 82120 Y6 17 [
0 1 3 [ fe] As L 19, Al — 1D p v
L . . 4 E1 A Y7 21
71 7] 0] 5 g igg v3 [8] 7] ¥6 [Y8 = A2 — L v2
M [} 9] V6 o ] AS 43— — "
e [ 5] ad ] -
‘ v [i0] [ vs A5 — L vs
‘ ) ] €R AB —— ——Y6
‘ AnschluBbelegung, Schaltzeichen und IEC-Zeichen Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4) sie ) A7 —] L vy
s Typstandard: TGL 39866 Mz 3] s2 INTe-23
L Funktionstabelle 7 A8 — — Y8
Al g Ausgi AnsehluBbelegung, Schaltzeichen und IEC-Zeichen Bauform: DIP-24, Plast (Bild 10)
I netmee eenes ktionstabelle Typstandard: TGL 42623
s A |B |c| El|E2| B3] vol| v1| v2] Y3} Y4 |vs]| v6 |Y7 Fun .
' Ipunkti Steuereingi Dateneingé 5
! Ll tolo o lalolalalals |lala |u @Ewrn eueret gige ateneingéinge | Datenausgénge
: H|L|L|L |L|H]|HB|L|{H|H|H|H|H [H CLR CLR |MD | S1l| S2| STB An Yn
L |[H|L|L |L|{H|H|H|L |H|H |H|H |H
H (H |L L L H|{H | H|{H|L H |H | B [H Clear L H H | X X X L
L L H| L L H| H|[H| H H|L H|H |H L L L [H L X L
H |L H| L L H| H|[H| H H|H |L H H 3-State X L X|L X X 7
L H|H|L L H| H|{H{|H H|H {H|L H X L H X X X VA
il H |H|H|L |L|H|H|H|H|H|H [H|H |L Speichern | H [H |H |L | X X Qo
b X |IX | X| L 1L L H{HdH|H {HI|H |H|H |H H L L | H L X Q0 X Pegel beliebig
X |X|X|H|L|{L|{H|H|{H|H|H |[H|H |H Datenbus | H |H |L [H| X (L oder H)
! X | X | X | L H{L Hl1H|H H|H |H|H [H H L L |[H H H-L-Flanke
X |X|X|H|H|L H|H|{H [H|H |H|H H "
X |X|{X{H|L|H|H|H|H |H|H [H|H |H Ausgewdhlte Kennwerte
X |X|X|L |H|H|H |H|H |H|H |H|H |H X Pegel beliebig "
i X |X|X|H|H|H{H|H}|H |H|H |H H |H (L oder H) Kennwert Z(:iI;i_en MeBbedingung min. | typ. | max. |Einheit
. Signalverzogerungszeiten
Ausgewidhlte Kennwerte
A Y tPLH 18 30 ns
: ‘ e Kennwert E;l;zr;en MeBbedingung min. | typ. | max. |Einheit 51, 52_ --+INT 22 30 ns
| STB, SI, S2 —~+»Y 29 40 ns
i Signalverzégerungszeiten Cp = 30 pF; A Y touL. 16 30 ns
RL: 390 Ohm CLR -—»Y 28 55 ns
A, B, C, EI, B2, B3 —»Y oL 9 18 ns 818 —-»INT 24 40 ns
'pHL 8 18 g STB, §1, 82 Y 40 ns
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DS 8216 D  Paralleler bidirektionaler 4 Bit Bustreiber, Tristat, DS 8282 D 8 Bit Bustreiber mit Speicher, Tristate il
H i |
DS 8283 D 8 Bit Bustreiber mit Speicher, Tristate, invertierend ik
¥ xi
— i
‘ 5E N w1 ojuce O Sleten i
: | oE [T} 6] ucc 2 v N 3 ialv1 VD) 1
P e 3 1V stailll
L v 3] BoR b A wlz :
E gt 3] 7] V4 5 Iy g2 |8 r 18]y2 (Y2) I |
: ‘ : L1 A2 E == A]-(l)— D > v “(B‘LY'I ‘
s Al [Z] 73] 84 127 auft] Y3 (V3) |
R DS8216D n_Iys g3 10 DS 62820 _ n azl2) | | (19) y, |
e v2 [5] 2] Ad 8 a3 ) ] \ ws[5|  (Ds 82830) @VL (ya) 1 Ia1 By E
i — ) . 2 A2 y2 L8 A3 | | (17) y4
- 82 [§] [ v3 Iy, YR IS v = (10) A6[8] islvs (V) 33 v3 17
[ )93 2 a4 a3 9] [~ B3 q é_ Ab Y4, __% Actdl L (16) y,
a2 [7 [ - 14]Y6 (Y6) 21 A5 Y5 —=
(8] 5] A3 115 Ok ve %L_:' {3) #i : ( g—— ﬁﬁ Y& ——% FLACE . (15Lys
M [B 2 ] 7] 13
! DIR e 2 ‘ ael] IR e T VA s 6L om
= 5E[g] alvs 7 9 oo P! @),
‘ | —
| AnschluBbelegung, Schaltzeichen und IEC-Zeichen Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4) Mo ujste st pracm | 012)q |
i Typstandard: TGL 42622 : A
L .
L - . ; ‘
L Funktionstabelle Anschluibelegung, Schaltzeichen und IEC-Zeichen Bauform: DIP-20, Plast (Bild 8) Rl
Funktionstabelle Typstandard: TGL 42623 !
‘ Eingtinge Ausgiinge, OFE |STB Ausgénge, Datentransport Zustand Jl |
| DIR. (0] Datentransport L i P (E) Sustreiber ‘
L L A —-»Y (Y) Speichern i
- . A D H H Z hoechohmig 1
H L B --»Y H L Z B hochohmig X Pegel beliebig (L oder H) ‘
L H 7 X A Y (Y) Einschreiben H-L-Flanke
| - " 7 Ausgewiihlte Kennwerte ‘
) i Kennwert ;{u}-% min. | typ. | max. | min. | typ. | max. |Einheit e
. . eichen i
i Ausgewdhlte. Kennv erte i
i Kura- - Signalverzégerungszeiten DS 8282 D (Y) DS 8283 D (V) | !
i ! Kennwert zeichen MeBbedingung min. | typ. max. |Einheit CL =300 pF + 10 % 1 ;
I A Y (D) t 23 35 15 il
i Signalverzogerungszeiten PLH 25 ns { |
; A --+B toLh 16 30 ns _ tpuL 19 35 17 25 ns i
N B —-wY tour, 18 | 25 ns STB --»Y (Y) — 28 | 55 21 | 45 ns
i — 5 ns t 28 55 31 45 ns
. OE —-#B, Y tPZH 32 6 o5 - _ PSTBH
o 97 65 18 Y (Y) touz 6 18 ] 18 ns
:' tpyz 6 35 ns prz |12 25 12 |25 ns
tPZL 10 29 50 10 34 50 ns [
1
i 190 191 h
L E
‘\‘—* : ‘ i




DS 8286 D 8 Bit Bustreiber, Tristate

DS 8287 D 8 Bit Bustreiber, Tristate, invertierend

058286 D
(DS8287D)

DS 8286 D

DS 8287 D

AnschluBbelegung, Schaltzeichen und IEC-Zeichen
Funktionstabelle

Bauform: DIP-20, Plast (Bild 8)

Typstandard: TGL 42622

OE DIR Datentransport, Ausgiinge Zustand

L H A ---»B Aus-/Eingéinge
L L B -—-»A freigegeben

H H Z hochohmiger
H L Z Zustand

Ausgewdihlte Kennwerte

Kurz- . . oo
Kennwert seichen MeRbedingung min. | typ. max. |Einheit
Signalverzogerungszeiten tPLH DS 8286 D 19 35 ns
A <«-»B tPLH DS 8287 D 16 25 ns
tPHL DS 8286 D 23 35 ns
L tPHL DS 8287 D 15 25 ns
OE -+ A,B touz 9 18 ns
tPLZ 15 25 ns
tPZH 17 35 ns
tPZL 30 50 ns
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Mikrorechnerschaltkreise




i
i
i
|
|

U 880 8 Bit Mikroprozessorsystem

Das Mikroprozessorsystem U 880 umfafit ein komplettes Sortiment an Mikrorechnerbau‘_
steinen, welches so konzipiert ist, daB komplette Mikrorechnersysteme mit minim&lep
Bausteinzahl realisierbar sind. Als Speicherbauelemente sind sémtliche Stﬁndar‘dbauel@
mente verwendbar. Alle Bausteine des Systems benétigen nur eine einzige 5 V Stromyep.
sorgung und einen Einphasentakt.

Das 8 Bit Mikroprozessorsystem U 880 in NMOS-Technologie ist pin- und funktiong.
kompatibel zum U 84 C 00-System in CMOS-Technologie.

Taktfrequenz 2,5 MHz 4 MHz
Temperatur- . , .
bareich 0 bis 70 °C | -25 bis 85 °C |0 bis 70 °C| Bauform Typstandard
Funktion
CPU-Zentrale DIP-40, Plast
Verarbeitungs- UBS80OD | VB 880 D |UAS8D (Bi TGL 26176
einheit fld 14)
| PIO-Schaltkreis DIP-40, Plast
fiir parallele UB 855 D VB 855 D |UA 855 D (Bild 14) TGL 35837
Ein-/Ausgabe !
SIO-Schaltkreis DIP-40, Plast
fiir serielle UB86D | VB 856 D |[UA 86D (Bild 14) TGL 37001
Ein-/Ausgabe
DART-Asynchro- DIP-40, Plast
ner serieller Ein-/ {UB 8563 D | VB 8563 D |UA 8563 D (Bild 14) TGL 37029
Ausgabeschaltkreis nd.
CTC-Schaltkreis DIP-28, Plast
fiir Zéhler- und UB87D | VB 857 D |UA 87D (Bild 12) TGL 37002
Zeitgeberfunktion
DMA-programmier-
barer Peripherie- DIP-40, Plast
schaltkreis fiir UB 858 D UA 858 D (Bild 14) TGL 37003
direkten Speicher-
zugriff
194

g4 C 00 CMOS - Mikroprozessorsystem

pntwicklung *

,in Mikmprozessorsystem U 84 C 00 umfaBt ein Sortiment an Mikrorechnerbausteinen,
pa

ches 50 konzipiert ist, daB Mikrorechnersysteme mit minimaler Bausteinanzshl zu rea-
welC

ieren sind. AlS Speicherbausteine sind séimtliche Standardbauelemente verwendbar. Alle
isi
:zusteine des Systems bendtigen nur eine einzige 5 V Stromversorgung und einen 5 V
a
Einphasentakt .

25 gchaltkreissystem ist fir den Einsatz in einem Temperaturbereich von 0 bis 70 °C

Hervorzuheben ist der geringe Stromverbrauch der CMOS-Schaltkreise.

D
geeignet .

ypersient Mikroprozessorsystem U 84 C 00

Fuﬂktion 2,5 MHz 4 MHz

cpU U 84 C 00 DC 02 U 84 C 00 DC 04
PIO U 84 C 20 DC 02 U 84 C 20 DC 04
CTC U 84 C 30 DC 02 U 84 C 30 DC 04
S0 U 84 C 40 DC 02 U 84 C 40 DC 04

Das Mikroprozessorsystem U 84 C 00 ist pin- und funktionskompatibel zum Mikroprozes-

sorsystem U 880.
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U 84 C 00 DC

Zentrale Verarbeitungseinheit - CPU

* In Entwicklung §
i

- |
a0 (0
A1 [I_r 0] A10 1155 00 A1 3;
A2 [2 39|A0 L1 pa A2 |32
z = 2 1 p2 A3 (3
A3 [3 38] A 8 8 | 55 A |36
At [7] 37]a7 21 pu A5 (8
A [5] (36] A 6 _'S" ps N
0 pe a7 L
¢ [g [5]as B o7 Ag -2
Ag 2
D4 @ I34]A 4 2 R
03 [g] 3] A3 5 an |—t
a2 | —2
os [5] 32]A2 Atz —3
o6 [io] 37} A1 Alh —’SL
Vee (1] 3040 AT
oz [i] 29] uss M1 2L
M MREQ ¢—12
07 [i3] 28] RFSH JoRG 420
Do [ia] 27 W1 RD 2
o1 [i8] 26| RESET RESH L_28
T [16] [25] BUSRa .
el E Z]—_-WAIT -1 C HALT
FALT [18] 23] BUSAR BUSAK o—23
MREG [1g] 122] WR
0RO [0} 21 RO

AnschluBbelegung und Schaltzeichen

Typstandard: TGL 42653
Bauform: DIP-40, Plast (Bild 14)

Bezeichnung der Anschliisse

A0 bis A15
DO bis D7
V1

MREQ

Q

=

|

E

WR
RFSH

2 = =
a|2|9g
=il

|

Z
=

=]
=
[t
=
=3

oe]
c
w0
=
O

BUSAK
96

—

16 Bit AdreBbus, Ausginge

8 Bit bidirektionaler Datenbus
Maschinenzyklus M1, Ausgang
Speicheranforderung, Ausgang
Ein-/Ausgabeanforderung, Ausgang
Leseanforderung, Ausgang
Schreibanforderung, Ausgang
Refreshsignal, Ausgang

CPU im Software-Halt-Zustand, Ausgang
Warteanforderung flr die CPU, Eingang
Interruptanforderung, Eingang

nicht maskierbare Interruptanforderung, Eingang
Riicksetzen, Eingang

Busanforderung, Eingang
Busanforderungsbestétigung, Ausgang

cpU ist ein in CMOS-Technologie hergestellter Einchipmikroprozessor. Sie ermdglicht
pie

Aufbau von Mikroprozessorsystemen hoher Leistungsféhigkeit.
den

nde yarianten werden vom MME gefertigt

folge
Taktfrequenz Stromaufnahme Schlafzustand
Ty (typisch)
U8 C 00 DC 02 2,5 MHz 156 mA moglich
y 84 C 00 DC 04 4,0 MHz 15 mA moglich
yssC 00 DC 02-1 2,5 MHz 15 mA nicht moglich

Eigenschnften

. Der Befehlssatz enthédlt 158 Befehle mit 16-, 8-, 4- und Einzelbit-Instruktionen sowie
qusiitzliche Adressierweisen (indizierte, relative und Bitadressierung),

. die minimale Befehlsausfiihrzeit der Typen U 84 C 00 DC 02 und U 84 C 00 DC 02-1
petréigt 1,6 us bei einer maximalen Taktfrequenz von 2,5 MHz,
die minimale Befehlsausfiihrzeit des U 84 C 00 DC 04 betrégt 1 ps bei einer maximalen
Taktfrequenz von 4 MHz,

. die CPU enthdlt 21 interne Register und einen Befehlszéhler,

_ es existieren 3 schnelle Interruptbehandlungsarten und auBerdem ein zusédtzlicher, nicht
maskierbarer Interrupt,

- 5 V Einphasentakt und eine Standard 5 V Gleichspannung,

- der- AnschluB8 von dynamischen oder statischen Standardspeicherchips ist moglich, -
- integrierte dynamische Refresh-Hardware,

.die Eingéinge sind voll TTL-kompatibel, die Ausgtinge kdnnen eine Standard-TTL-Last
treiben ,

.die CPU ist in einen Schlafzustand (Standby) iiberfiihrbar, bei dem die Stromaufnahme
Kkleiner als 10 pA'ist (auBer U 84 C 00 DC 02-1).

Befehlsgruppen

- 8 Bit Ladebefehle

- Registertausch

- § Bit arithmetische und logische Befehle
- Rotations- und Schiebebefehle

- Bin- und Ausgabebefehle
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Hin - Rilekkehrbefehle g4 C 20 DC Schaltkreis fiir parallele Ein-/Ausgabe - PIO
A - 16 Bit arithmetische Befehle U * In Entwicklung *
IR - 16 Bit Ladebefehle K_’—,
I | : " .
I - Bloektransport- und Suchbefehle oz [ 4003 xR D_O. ;—0' 15
| - Steuerbefehle o7 [2] 3]0 4 A o1 A i e
\ - Bitoperationen oo ] o &0 A3 —2 i
: Rufbefehl e [ Enp 30 AL .
e tibetehle o5 [5] 5] oRa 508 N »
IRE - Sprungbefehle ik [g] [35] R 2 b7 AT I
‘ a7 [Z] 387 16—TAST8 ARDY |—18 v
Aufbau des CPU-Registersatzes 2o B e 1 dpsre 50 &
‘ As (4] 32]8 5 g? %
) a4 [i0] 378 4 L—8/E a2 2
‘;‘ : Hauptregistersatz Alternativsatz ugs M1l 30]83 ] EéD Ef |31
: : m 37 32
‘ | Akkumulator Flags Akkumulator Flags A3 U2 i 3 :\:J;O S 2 33
] A F A B Az [ 288 1 B _JIro p7 |3
i At [ 778 0
z 5 c ' - o @ 5l & ¢ grOY [—21
- B c Register zur A0 IS e ” -
L ST i
: ! D E D! E' allgemeinen ﬂ.&:@ gfﬂ e :E‘S @ ]
Al BSTB {17 |
A EIES H L 31 ' |
j“ Do H L Verwendung ARDY (18] 53] T -
R : i
w?fi; | Interrupt Vektor I Speicher po [ 22 IE0 i
H Refresh R 1 [ 7] arOY ] .
| i
i Indexregister IX '1 :
e i ; hluBbelegung und Schaltzeichen : Typstandard: TGL 42649 (.
Al ndexregister Y Spezial- AnschluBbeleglng Bauform: DIP-40, Plast (Bild 14) [
il Kellerzeiger Sp register Bezeichnung der Anschliisse ‘ il
i Programmzéhler PC D CPU-Leseanforderung, Eingang INT Interruptanforderung, Ausgang ;
B/A Kanalauswahl, Eingang ASTB Kanal-A-Strobe, Eingang i
- : . i i
c/D Umschaltung Steuerwort/ ARDY Kanal-A-Quittung, Ausgang i .}
Interrupt - Datenwort, Eingang IE1 Interruptfreigabe, Eingang i
Steverlel — . o
Y e CE Bausteinauswahl, Eingang - 1IEO Interruptfreigabe, Ausgang ,_ |
il - i ‘CPU-Maschinenzyklus M1, Eingang A0 bis A7 Ein-/Ausgénge Port A E
i nterne Int . i
Datenbus Steuerbus Steuierlogik g(eexzrel:{aogik I0RQ CPU-Ein-/Ausgabeanforderung, B0 bis B7 Ein-/Ausginge Port B i
| 8 6 !
i i {} { Eingang DO bis D7 8-Bit bidirektionaler Daten- i
i Interface — . |
1 2ur CPU interner B BSTB Kanal-B-Strobe, Eingang bus !
|
i T T T BRDY Kanal-B-Quittung, Ausgang C Systemtakt \
\‘ C Us Ug Kagul Kor;ul Kaznql Kogal - }
’,;" : T T¢ Tl T Der PIO ist ein in CMOS-Technologie hergestellter programmierbarer Ein-/Ausgabebaustein ‘!
‘ mit zwei TTL-kompatiblen Kandlen. Die PIO stellt die Verbindung zwischen der CPU und I
I Ubersichtsschaltplan der CPU peripheren Geréiten her, ohne daB zusiitzliche Logik erforderlich ist. i i
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Folgende Varianten werden vom MME gefertigt

Typ Taktfrequenz Stromaufnahme Schlafzustang
(typisch)

U 84 C 20 DC 02 2,5 MHz 2 mA moglich

U 84 C 20 DC 04 4,0 MHz 2 mA moglich

U 84 C 20 DC 021 2,5 MHz 2 mA nicht méglich

Eigenschaften
Interruptmdglichkeit im Quittungsbetrieb fiir schnelle Anforderungsbearbeitung,

folgende Betriebsarten sind mdoglich:

* Byte-Ausgabe (Betriebsart 0)

* Byte-Eingabe (Betriebsart 1)

* Byte-Ein-/Ausgabe (bidirektionaler Betrieb, nur fiir Port A moglich)/(Betriebsap 9

% Bit-Ein-/Ausgabe (Betriebsart 3),

- der Interruptbearbeitung kann den Bedingungen des peripheren Geréites angepaft programp.
miert werden,

- die Ein- und Ausgénge sind TTL-kompatibel ,

- automatische Interruptvektorerzeugung und Prioritdtskodierung durch Kaskadierung o
Bausteine,

- dié Ausgéinge des Ports B sind fiir den direkten AnschiuB von Darlington-Transistoren ge-
eignet,

- die PIO ist in einen Schlafzustand Uberftihrbar, bei dem die Stromaufnahme Kkleiner gl

10 pA wird (auBer U 84 C 20 DC 02-1).

Usg Yoo C IE0 INT €l
Datenbus ~ Steuer -
leftungen Interne interrupt -
“Steuerlogik steuerung
73 —g
CPU
Bus 1/0 interner Bus €———Uce
4—C
Kanal A Kanal B
110 1fo
Daten und  Quittierungs-  Daten und Quittierungs -
Steverung signale Steuerung signale

Ubersichtssehaltplan der PIO
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Schaltkreis fiir Z&hler- und Zeitgeberfunktion

* In Entwicklung *

o o
05 [2]
ps  [3]
07 [4]
uss  [E]
Ry [5]
2¢{100[7]
7611018
zc/102 (9]
orG (10}
€0 [11]
W [2]
el 3
M7 1%

<
28]03 o
7702 L oy o
2 b2
_2_§]D‘I 28 D3
[25]00 4 o4
L bs
2] Ucc 3 | pe
23] ¢c/TRG 0 41 p7 2C 100 "
22)¢/TRG 1 % Z2C T ——&q
: Lo e oo —2
121 C/TRG 2 5
[20)c/TRG 3 9 ,'::?
[19] kS 1
[18]KS 0 1 M
0 I0RQ INT r___ﬁ
7] RESET £-3ro
6] cE B
5] ¢ &_1cme0
22_1c 7RG
2L TRe 2
A.c TRG3
Z_dReseT
s [ ¢

AnschluBbelegung und Schaltzeichen

Typstandard: TGL 42234

Bezeichnung der Anschliisse

RESET

C/TRGO bis C/TRG3
D0 bis D7

ZC/TO0 bis ZC/TO2

K80, KS1

Ein-/Ausgabeanforderung, Eingang

Interruptfreigabe, Eingang

Interruptfreigabe, Ausgang

Interruptanforderung, Ausgang
CPU-Leseanforderung, Eingang
CPU-Maschinenzyklus, Eingang

Systemtakt, Eingang

Riicksetzeingang

Takt~ bzw. Triggereingang fiir den jeweiligen Kanal
8 Bit Datenbus, Ein-/Ausgénge, Tristate
Nulldurchgang des Riickwértszdhlers bzw. Zeitgeber-
meldung

Kanalauswahl, Eingabe einer 2 Bit Adresse des vom

Mikroprozessor angesprochenen Kanals
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Bauform: DIP-28, Plast (Bild 12)




Der CTC ist ein in CMOS-Technologie hergestellter programmierbarer Zi;ihler‘—/Zeitgebe[.bau rupt-Steuerlogik

. Inter

@ stein, der iber vier voneinander unabhiéngige, softwareprogrammierbare Zihler-/Zeijtgey, : : .
oL Die Interrupt-Steuerlogik behandelt die CPU-Interruptstrukturen entsprechend der festge-

Jegten prioritdt. Diese Prioritdt ist abhéingig von der Stellung des CTC in der Prioritdts-
Kette- Jedem der vier Kandéile wird ein Interruptvektor zugeordnet, wobei der Kanal 0
hsehste Prioritdt besitzt.

kanéle verfiigt.

Tolgende Varianten werden vom MME gefertigt

‘ die
‘ i Typ Taktfrequenz Stromaufnahme Schlafzustand _ 4 géhler-/Zeitgeberkandle
L1 (typisch) L .
o Jede Kanaleinheit besteht aus einem Zeitkonstantenregister (8 Bit), einem Kanalsteuerre-
iRs “ U 84 C 30 DC 02 2,5 MHz 3 mA moglich gister (8 Bit), einem Riickwértszihler (8 Bit), einem Vorteiler und einer eigenen Steuer-
U 84 C 30 DC 04 4,0 MHz 3 mA moglich . logik+ Der Vorteiler (8 Bit) ist auf die Werte 16 oder 256 programmiert.
' U 84 C 30 DC 0241 2,5 MHz 3 mA nicht moglich | :
1
1 Eigenschaften

- Alle Ein- und Ausginge sind voll TTL-kompatibel,

- es wird nur eine 5 V Versorgungsspannung bendtigt,
i - es existieren vier voneinander unabhéingige, softwareprogrammierbare 8 Bit Zéhler/16 Bit r’f
Zeitgeberkanidle, jeder dieser Kanile kann wahlweise als Zghler oder Zeitgeber verwep. 00... D7

I det werden,
i 8 bit - Datenbus

- in der Betriebsart Zeitgeber sind Vorteiler durch 16 oder 256 fiir jeden Zeitgeberkanal

moglich, Datenbus -
steuerung

es konnen Interrupts bei Frreichen von programméBig festgelegten Zé#hler- oder Zeitge-

I

(! berwerten programmiert werden,

i - automatische Interruptvektorbereitstellung und Prioritéitskodierung ohne zusétzlichen Befents~ } A Befehls- Arithmetisch-

. i dekeder R register logische

I' Schaltungsaufwand durch Kaskadierung der Bausteine, égi Einheit (ALU)

1 - die Ausgiinge (ZC/TOO0 bis ZC/TO2) der drei herausgefiihrten Kanéle sind zum direkten Steuerung
! E; AnschluB von Darlington-Transistoren geeignet, ) g:}\i-erung CPU-

i - die maximale Zihlfrequenz in der Betriebsart Zihler ist f~/2, ‘ Regleter

_ der CTC ist in einen Schlafzustand iiberfiihrbar, bei dem die Stromaufnahme Kkleiner @ @

it als 10 pA wird. BRA Wi

it MREQ RD

‘5 i . . . . RFSH WR Uoe Uss Adressen-

1 Der Zihler-/Zeitgeberbaustein enthiélt folgende Funktionseinheiten (siehe Ubersichtsschalt- HACT  iNT steuerung

[H1 - WAt NMT

§ ) plan): RESEY BUSR 16 bit - Adrefbus

il - Interface zur CPU BUSAK

HiR AD... ATS

bl Der CTC kann direkt iiber die interne Bus-Interface-Logik an die CPU angeschlossen

e werden. Ubersichtssehaltplan des CTC

[t

e - Interne Steuerlogik

Sl

Uber eine interne Steuerlogik wird der Daten- und Steuerbus mit den vier Zihler-/Zeit-
e geberkanilen des CTC synchronisiert.
| 202 203
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U 84 C 40 DC

Schaltkreis fiir serielle Ein-/Ausgabe - gpq.

* In Entwicklu"g s

-
ot [I 4a)no o0 Lo
px [z [38]02 b} —
ps  [3] 3]0+ 03 |—=
07 [4] 306 o —
w5 13] ToRa o =
. .
e [8] [35]CE D7
€0 7 |3¢]/A . ™on |13
[Ex] 33)c/D L ruoa W RDYAG—12
TR :]_,_ NER.Y N RTSA o1
e (9] 3270 ——<}Z TCA DTRA i
WIROVA [10] 31) Uss o gggﬁ — "
SYNCA [11] [30]WiRDYS - SYNCA *—"2
SORCE 6
RxDA [i2] [23) RCB %?,—- RxDB 0B S
, 2 dpaxea|  |wroy
Rci 1] 28] rx08 28_5ctse RTSB ;-é
A [i4] [27] RWT<CE 22_30co8 DTRB
TxDA  [ig] 126] Tx0B _ s b2
o [ EI0 ;g4 ¢ 40 DC o
RTSA [17 74| RTS8 INT 5
CT5A 18 23] CTSB
oC0A (1] 72 ocos Typstandard: TGL 42644
¢ [x] 21] RESE Bauform: DIP-40, Plast (Bild 14)
n 5 sce >
o1 (1] l40]p o 21 ) peser A
o . el (s
o5 [3] EILE £_orD 03 |2
07 [4] 7|p6 - gg |38
iNT [5] [36] o S e oo [
€ [6] [38] cE %’QL c/b p7 |—*
B _{g/a
0 [7] [34]8/A Ton |8
w8 33]c/5 %—— RxDA vs/&t:\m "
- RxCA
Vee  [8] 320 1h__31xca OTRA {18
WIROVA[10| 137 uss S EZSD‘:\ — |_u
SYNCA [11] 130] WIRDYE SYNCA
SYNCB 0B T™*<08 [—22
7 20| SYNCE 81 px x
Ron [ & 27_4Rrxce W RoYBy—32
RCA [B3] 128 RxDB PEIED Ry RTSE 2h
T*CA [14] [27] RxCB 23_ocTsB i
: 22_$pcps SYNCB
oA [l [26] Tvca ]
DTRA [ 75| Tx08 Uy 84 C 41 DC) :gg p
RTSA [17 [24] ATSE
TS [ig Z3|cTse
beoA [ e Typstandard: TGL 42644
¢ [ [21) RESET

Bauform: DIP-40, Plast (Bild 14)
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B
Do bis D7

NT

7xDA, TxDB
WRDYA, W/RDYB
§YNCA, SYNCB
RTSA, RTSB

c

PTRA, DTRB

1) Empfinger- und Sendetakt Kanal B gemeinsam gebondet (U 84 C 40), RxTxCB

ezeichnung der Anschliisse

8 Bit bidirektionaler Datenbus

Bausteinauswahl, Eingang

Rilcksetzen, Eingang

CPU-Maschinenzyklus M1, Eingang

CPU-Ein-/Ausgabeanforderung, Eingang

CPU-Leseanforderung, Eingang

Empfangsdaten, Eingéinge

Empféngertakte, Einge‘aingel

Sendertakte, Eing‘éngel)

)

Sendebereitschaft, Eingédnge

Datentrégererkennung, Eingénge

Kanalauswahl,

Eingang

Umsehaltung Steuerwort/Datenwort, Eingang
Interruptfreigabe, Eingang

Interruptfreigabe, Ausgang

Interruptanforderung, Ausgang

Sendedaten, Ausginge

WAIT/READY-Pin (CPU WAIT, DMA READY), Ausgéinge

Externsynchronisation, Ein-/Ausgéinge

Sendeanforderung, Ausgiinge

Systemtakt

Bereitschaft Datenterminal, Ausgéinge

WAI RxCA
TxDA TxC READY SYNCA RxDA
Sync .- ‘}
Register
(WR6, WR7)
Sende - CRC- Sende - Empfdnger - gmﬁtf:ii[\ger—
mulfiplexer CGenerator steuerung | steuerung R)égis.ter
- Steuerregister -
Sendeshift- (Schvelbregister WR) Empfinger - CRC-Tester
bit - Insert- WRO.WR1 3.5 &h”!'bﬂ'S!FIp'
Register ' L Register
I Empfinger ~
| Empianager ~ Error-Putfer
Sendepuffer fc;g::efei?;?)f outrer o iFIF0I 13)
(FIFO} 1) 9 {FIFO) (3)
8 Ext. » DTRA
Diten —— e ﬁ @ u 1 Stotus /0 Je— o757
h us
euerbubhr]/—— K J
I intecner Datenbus
3 Interne
Interrupt‘-/_" Steuer-
toglk

L
Struktur des SIO-Kanals A
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Der SIO ist ein in CMOS-Technologie hergestellter, programmierbarer, Zweil(analigep Bay. 1 Einchipmikrorechner

stein, der Daten in das fiir serielle Dateniibertragung erforderliche Format umsetspt, Sie “pie EBinchipmikrorechnerschaltkreise ermdglichen auf kleinstem Raum ein groBe Anzahl
yon Funktionen, die mit herkémmlichen Mikrorechnersystemen nur durch die Verwendung
mehrerer Bausteine realisiert werden konnen.

kann asynchron, synchron und bitorientiert synchron arbeiten.

, AT h
IR Folgende Varianten werden vom MME gefertigt ginchipmikrorechner Typstandard

il | [p ss20 M TGL 42639
' s Typ _ Taktfrequenz Stromaufnahme Schlafzustand ginchipmikrorechner-Entwicklungsversion mit externem (2 k x 8) Bit
&t {typisch) ROM und internem (128 x 8) Bit RAM
1 U 84 C 40 DC 02 2,5 MHz 7 mA moglich UB 8821 M TGL 42636
; U 84 C 40 DC 04 4,0 MHz 7 mA moglich Einchipmikrorechner-Entwicklungsversion mit externem (2 k x 8) Bit
‘ ‘ ] l ROM und internem (128 x 8) Bit RAM, power down option
i UB 8830 D TGL 38607
il Eigenschaften L .
e Binchipmikrorechner mit BOOTSTRAP-LADER und BASIC-INTERPRETER
!‘zU - Vier unabhingige serielle Ports, zwei Sender- und Empféngerports, UB 8831 D TGL 38607
- asynchrone oder synchrone Arbeitsweise, ' | |ginchipmikrorechner init BOOTSTRAP-LADER und BASIC-INTERPRETER,

asynchrone Daten mit 6, 6, 7 oder 8 Datenbits, 1, 1 1/2 oder 2 Stoppbits und gerader,

1

power down option
ungerader oder keiner Paritédtserzeugung bzx‘/\.r. Paritétspriifung, UB 8840 M TGL 42634
- Breakerzeugung und -erkennung, Paritiits-, Uberlauf- und Rahmenfehlererkennung,

Einchipmikrorechner-Entwicklungsversion mit externem (4 k x 8) Bit
ROM und internem (128 x 8) Bit RAM
UB 8841 M TGL 42634 |

- alle Ein- und Ausgénge voll TTL-kompatibel,

- Dateniibertragungsraten: 0 bis 550 kBit/sec, o . .

. Einchipmikrorechner-Entwicklungsversion mit externem (4 k x 8) Bit :
- 4 Eingénge/4 Ausgénge zur MODEM-Steuerung, . . |
ROM und internem (128 x 8) Bit RAM, power down option i

; - Tektvarianten: x 1, x 16, x 32, x 64,
!
{

i - volle Fahigkeit zur Arbeit nach HDLC einschlieBlich Verarbeitung des I-Feld-Restes,

B . . N . . . UB 8860 D TGL 37359

RIlIN - interne oder externe Zeichensynchronisation mit automatischer Einfiigung von Synchronisa- . . I
e ) . Einchipmikrorechner mit internem (128 x 8) Bit RAM, ROM-lose Version 1
e tionszeichen und Flags, w
M UB 8861 D TGL 37359 ‘

Betriebszustand "AdreBerkennung" bei SDLC/HDLC,

‘ Betriebszustand "Synchronisationsbyteunterdriickung™ mit mono- und bisynchroner Arbeits- .
L 1| A power down option

: weise
e ’ U 8611 DC 08-XXX TGL 43812

die hohen Ubertragungsraten und die automatische CRC-Erzeugung gestatten die direkte o o |
e i . ) ) : ) Einchipmikrorechner mit internem (4 k x 8) Bit ROM und internem |
i Zusammenschaltung mit Floppy-Disk-Speichern doppelter Dichte, ohne daB direkter Spei- (128 x 8) Bit RAM i
it X 1

cherzugriff erforderlich ist, UL 8611 DC 08-XXX ;
! - TGL 43812

- empfangene Daten und Fehlerregister sind vierfach, zu sendende zweifach gepuffert, L o |
Finchipmikrorechner mit internem (4 k x 8) Bit ROM und internem i

(128 x 8) Bit RAM, power down option

1

l
|
|
Einchipmikrorechner mit internem (128 x 8) Bit RAM, ROM-lose Version, |
|
L
]

- leistungsfihige Interruptstruktur durch wahlweise festen oder variablen Interruptvektor,
it - CRC-16- oder CRC-CCITT-(0 und -1)-Priifpolynom,

R A , . : _ U 8611 DC 08/1 : TGL 43812
Aot - gliltig empfangene Daten sind vor dem Uberschreiben geschiitzt, | iy s .
5V Einoh takt und e inzice 5 V Gleich : Einchipmikrorechner mit internem (128 x 8) Bit RAM, ROM-lose Version i
- inphasentakt und eine einzige eichspannungsversorgun C
p g P 8 gung UL 8611 DC 08/1 TGL 43812 ?

Prioritétslogik durch Kaskadierung der Bausteine,

: . A Einchipmikrorechner mit internem (128 x 8) Bit RAM, ROM-lose Version,
die SIO kann in einen Schlafzustand liberfiihrt werden, in dem die Stromaufnahme

i

power down option

kleiner als 10 pA wird.
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hibot DC;1/UL86811 DC/UB 8830 D/UB 8831 n;  yp 8820 M/UB 8821 M/UB 8840 M/UB 8841 M
X R Eigenschaft
_‘ 611 DC/1/UB 8860 D/UB8861 o S S gensemm e .
i Figenschaften i ,,lifggz 39%/’-77 ;g':’,;gé - 8 Bit Verarbeitungsbreite, 43 Befehlstypen,
1 . ' v ; sz o] - RAM- githit:
i - 8 Bit Verarbeitungsbreite, | X?;;Eo ardeze %*‘E%% RAN-Kapazitdt
ot : | * Tt o
| - 4 etenistyven, | pe R = 28 Bute (14 Registery duvon 124
o ol : FEET I 220—P11 i : =
| |- - ROM-Kapazitit: 2 kByte (UB 8830 D, UB 8831 D) : awl]? P28 2—pz Mehrzweckregister, 16 Status- und
s 4l 1et] sdr2 e lpy Steuerregister);
ik kByte (U 8611 DC, UL 8611 DC) Flal (S 32 Fi d A
j ) ] . ) o s0P20 - - 1n- un usgabeleitungen
N * der UB 8860 D/UB 8861 D ist ein Einchipmikrorechner, bei dem der interne | );ZE?; s0[r33 %::'Eg" durceh i g- ser
it 2 k-ROM nicht benutzbar ist, ; el 295]£34 s - (ur‘c internen Zeitgeber getakteter UART
N . : o] 28[p1 F5o—p2i vollduplex)
- + ldurch Pegel von +7,35 bis 8 V an RESET Sprung auf externe Programmspeich £o1 CJ* 2P e 2] . "
B adresse 0812 H, ep- | weCls 25%,,75 S 04 ;gz;._(fg - 2 programmierbare 8 Bit Z#hler/Zeitgeber
js' . 0316 25[1P1 setpan| P3€:¢0 mit i . e -
§ + Port 0 und 1 werden fiir Adressen und Datenverkehr genutzt, | ”‘”;E’Z 5;%’;2 oo A B i 01 C]‘le'e1gem.116 tBlt vorteiler,
) ‘ ‘ 205 - -l - On-Chip-Oszillator AnschluBvari
il * der U 8611 DC/1, UL 8611 DC/1 ist ein Einchipmikrorechner, bei dem der inteme | S R SR R 7 UB 88 ( wereren
i 4 k ROM nicht nutzber ist, f /’07550_ _______ ﬁjpw J AL Ul 2 20 M, UB 8840 M), externer An-
| ) ‘ L. schlufl von Quarz mdoglich
] + durch Pegel von 7,35 bis 8 V an RESET Sprung auf externe Programmadresse | Anschlufibelegung und Sehaltzeichen® A ? © o
% 1012 H, pauform: DIP-40, Plast (Bild 14) - 6 priorisierte und vektorisierte Interrupt-
i r=" —— ) uellen
i + Port 0 und 1 werden fiir die Adressen- und Datenverkehr genutzt; rad if_l & 2Y .'rgt: g? o :‘,’ : : Sl ’ : :
':; - RAM-KAPAZITAT: 128 Byte (144 Register; da 124 Meh 5 N; ;gl;;:i: T 27 P - Moglichkeit zur Adressierung von externen
| : s davo i o # o 370— N . .
i . 5 n ehrzweckregister, 4 Ein-/Auys- i o e o a2 fan Speichern bis 124 kByte,
| gaberegister, 16 Status- und Steuerregister; 23 @dro O ;;—;’ - Méogliehkeit zum d Betrieb
H - 32 Ein-/Ausgabeleitungen; " U e 7 B R el prenEe power-down-Betrieb (An-
i rureh ot : 23 SR ool 47 s schluBvarianten UB 8821 M, UB 8841 M),
i - durch internen Zeitgeber getakteter UART (vollduplex); 22 S LR o (- B Ed o
| ‘ _ 4 programmierbare 8 Bit Znler/Zeltgeb " i N%As 1] P02 %——-3; - TTL-Kompatibilitdt an allen Anschliissen,
! eitgeber mit je ei i ; 1m0 PSS soe— P03 ¥ .
e Vorteiler: g Je einem programmierbaren 6 Bit Joe s p 2 igf-—- i o - mittlere Befehlsausfiihrungszeit: ca. 2,2 s,
s H 4 smo MM i LA
it ‘ . . 46— Pog P73, S - Speicherkapazitdt 2 kByte (UB 8820 M
i - On-Chip-Oszillator (AnschluBvarianten UB 8830 D, UB 8860 D, U 8611 DC e o =S 4 ; : e ! ’
| , , , o § TR SCLK | 4, UB 8821 M) oder 4 kByte (UB 8840 M
: U 8611 DC/1), externer AnschluB von Quarz méglich; s s 510 I ; ,
. - ‘ oy P L L 2 ’ UB 8841 M) extern direkt adressierbar/
[ - 6 priorisierte, vektorisierte Interruptquellen; s o I (414 B dquivalent { t RO
- i . B 25—t dquivalent flr interne M dew U 8611 DX
; - Moglichkeit der Adressierung von externen Speichern bis 124 kByte; ’Z; jg]:;: ;,;:,_,:77 | (4q kByte) o
A s s . . . ) , Ol M U8 S Kbyte).
il - Moglichkeit zum power-down-Betrieb (AnschluBvarianten U "o 1P 7 ,aam "
115 UL 8611 DC. UL 8611 DC/) B 8831 D, UB 8861 D, w R o B ) S 1) entspricht AnschluBvariante UB 8831 D,
i , ] H Z; ‘;gm’: A“:Zi o5 e UB 8861 D, UL 8611 DC, UL 8611 DC/i;
. - TTL-Kompatibilitit an allen Anschliissen; " B Y 1) N P B Die Schaltkreise haben die Moglichkeit
! ao— P26 - - (rie i
i - mittlere Befehlsausfilhrungszeit: ca. 2,2 us; :f 33%213 i N 'zf‘gﬁ]tggf?gziogoi“s]? aBstgésltkL (‘fmansl)l(stcell;?ieer
i - die Bitmusterbestellung erfolgt beim U 8611 DC/UL 8611 DC nach dem MME- 0 ST e L N N en. Bei der AnschluBvariante UB 8830 D
i oS 457 91 ; E-Standard " YR o e I U o UB 8860 D , U 8611 DC, U 8611 DC/T
| K 21 ::;‘ ;%2'0 ro— a3 Rl 56 w!rd AnschiuB 2 zu XTAL. Verwendet
N - der UB 8830 D/UB 8831 D enthélt ein Bitmuster flic den Betrieb mit einem externen 4 K| 49 oy u; bzt~ 63 wird dazu der On-Chip-Oszillator bef An-
Ty Speicher e W S ) schluf von Quarz an XTAL und XTAL 1.
i ‘ . 7 2) entspricht AnschluBvariante UB 8820 M,
Qb Bl}nstghlursbelegung und Schaltzeichen2) (L)”s32i1?§§c(>)r Né;eiDi{)el h‘;\”gd der QOn—(_‘hip—
auform: QUIP-64, Plast (Bild 16) ' nsehiuls - an Quarz - an
| | ! ( XTAL 1 und XTAL 2 verwendet.
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16 Bit Mikroprozessorsystem
UB 8001 C / UB 8002 D

16 Bit Mikroprozessoren

- = e i
e 7 FAM AS M.JI/ an g EF w[Japs 1 ADY as
ad 2 407 bs =19 o s s L 05 b
A2 HRER— 16 : w9 — 402 i
4o [+ D R 3 i [ an JSNs " MRER~ 14
o AD3 W = L 90— 407 ol
Lw A% w8 3 “r 4 widanr o L e
a2 5 AvS & 32 e [ aal74D6 47— aps ';(',;V““-"-'
a3 s D6 srot—23  Aom (o w405 qu—] 406 o
5708 ] 7 b7 ST 1~=26 g [ v aTJsws 45— Ap7 571 [
o ge A8 §12 — 21 o« wJaps 48— ADS 572 \_;
Ans [}e j;’fﬂ 578 A s o w40y 2 {409 678 fmizp
a0 e ' SNO — 6 ant (e s FTAL —
o e ADT i i (e sz N R
v P e SKN1 24 dee [ B Ap" ADT SN
. , i o 5~ A2 |~
7 o I =
iy o I e S W w—| Ao I T~y
SFGT [ ADI5 Vs b SFET e #] e 9 —] 4075 ;l/vv.',l\.,llz
VAT s : v I 4 = A
o WAIT SN == 1/ v [ wlds . Lyarr v
A’I._N! [ sTop RESFT [0 v o s70m
“ E‘ RESCH v o 218 % — gESF
HREGL e | NMT MREG [ VNG 15— WM
o5 [T vi 58 [ o JRw 2y VL
o1y e ﬁyolr oy e ) alsax 3T M
s72 O = o wgwary T IEeT
s O g Cloe [VBUSRR W — €
e e B ity I e A 6VHE 7ot BUSRE [pysare 2y
s [ . Wi 515 [ = "
l:__. R R MI ] /. o Ij?fl o 25 % ¢ 'W,M M()j .

Bauform: DIP-40, Plast (Bild 14)
Typstandard: TGL 43019 (UB 8002 D)

Bauform: DIP-48, Keramik (Bild 15)
Typstandard: TGL 43019 (UB 8001 C)

Eigenschaften

- 4 MHz Taktfrequenz, - adressierbarer Speicherbereich:
- 8 Adressierungsarten, UB 8001 C 8 MByte
- 8 Datentypen verarbeitbar, UB 8002 D 64 kByte.

- 110 verschiedene Grundbefehle kon- Der Schaltkreis wird in zwei Versionen

nen zu 414 Einzelbefehlen variiert angeboten:

werden,
ter Mikroprozessor,

* UB 8002 D als 40poliger nichtseg-

mentierter Mikroprozessor.

- 2 Betriebsarten: Systemmodus und
Normalmodus,

- 3 Interruptarten und 5 Traps,

- internes Refreshsteuerungssystem Der Hauptunterschied besteht im Adref-

fiir dynamische Speicher, bereich und in der Art der Erzeugung

der Adressen: }

- der UB 8001 C kann direkt 8 MByte
Speicher adressieren,

- der UB 8002 D adressiert direkt 64

kByte, dies geschieht linear.

- Einsatz von Peripherieschaltkreisen
des UA 880-Systems (4 MHz) zur
Hardwareunterstiitzung maoglich,

- AdreBbus: UB 8001 C 23 Bit

UB 8002 D 16 Bit,
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* UB 8001 C als 48poliger segmentier-

UB 8010 C MMU fir 16 Bit Mikroprozessor

5 48 40— ﬂif
DHASTG ] 2 47 oo oy A
SEBTC3 46 27o—{ADTI
FPC4 4 eyt
RESETC]S M 820—ADH
Azl @ J1o— AT |
Az[7 42 3o—15N0
AzCls 4 : o 114
A20C19 4 271SN3
I S S
+sy[Cln 2 24 NG
AI!E ) ,,Zo__}‘é—sf
ATCyB /
A% proma 4
vl o
Aul]s e
AnClm 2'—,@__
ArzCle T
Angyw 450~ DS
AtCj20 oo |
As Ozt —
A8 ez [aan LI
DECOUPLEL23 5o~ RESET]
sws] 2 2

Typstandard: TGL 43020

AnschluBbelegung und Schaltzeichen
Bauform: DIP-48, Keramik (Bild 15)

Figenschaften
- Der UB 8010 C ist ein MMU-Schaltkreis (memory management unit), der einen

8 MByte groBlen Adrefraum der CPU UB 8001 C verwaltet,

- er verarbeitet 16 Bit breite Daten-/Steuersignale des UB 8001 C-Busses,

- der Baustein ermdglicht sowohl eine dynamische Speichersegmentverschiebung
als auch die Festlegung bestimmter Speicherschutzfunktionen,

- die dynamische Speichersegmentverschiebung erlaubt dem Anwender eine von
der physischen Adressierung unabhingige Softwareadressierung und ermoglicht
eine flexible und effektive Unterstiitzung von Multiprogrammsystemen,

- der UB 8010 C benutzt Vektortabellen zur Umsetzung der 23 Bit breiten logi-
schen Adresse am AdreBausgang der CPU UB 8001 C in die 24 Bit Adresse des
Speichers,

- die 24 Speicherelemente lassen sich im Bereich von 256 bis 64 k in 256 Byte-
Schritte variieren,

- die Speicherschutzfunktionen sichern die einzelnen Speichersegmente durch Be-
achtung festgelegter Zugriffseinschrénkungen vor nichtautorisiertem oder unbe-

absichtigtem Zugriff.
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U 8272 D  Floppy-Disk-Controller i 7 82 536 DC I
i . !
o U 8036 DC zsnler/Zeitgeber- und paralleler Ein-/Ausgabebaustein ;
Pl o 14 AL
i ResE L ol uce T o I i a
: m [Z (3] Rl Sk —23_—_: RD — 0 ! 0% id 03 a4 [ 0] 03 I
| #R [3] 136] LCTIDIR 5 X’g OATA [ 25 ‘ os [2 39 02 ADs [2 39 AD 2 L
I 5 [ 5] FrisTe %g——«?é\m Pso —3 06 [3] 38 01 A6 (3] 58] Ap 1 ]
e Ao [5 36] oL 2 Jek vco |2 o7 [ 57 oo A0 7 [4] 37 Ap 0
e ‘ ool = 2 fwrclk pso (22 RS 3] 3¢] cE s (5] %) c50 i
e 081 [7] [34] wPrTS %BRTA bs1 |28 wr [&] 58] A1 R [E] 35 cs1
jas g2 [8] 33| FLTITRUO 2 Jpw M —33 ono [7] 34 A0 o [7] 34) AS
I o83 9] FZes1 B rov RoL. —38 P 0 [8] [33] PA 0 Pe-0 [8] 53] pao
o DB 4 [10] 3iPso s HDSIEL 27 v51 [ 53] pa 1 P8 1 [9] 52) A1
L o8 5 [11] [30] wr DATA a3 'FDS, i 7] 31} PA 2
i . FRISTP P8 2 [10) 31] pA 2 pe 2 [i ;
i 08 6 [12] 28 os 0 = po 3 [0 5] PA 3 Pa 3 (1] [30] Pa3 i .‘
o os 7 [13 [28] 05 1 2 Jos 1 Pe 4 [1] 23] PA 4 PB 4 [E [29) PA 4 1
N bRO [ [27] HDseL £ Jos2 J
i — wew 9 a3 P8 5 [13] 28] PA 5 pa s [0 28] Pa 5 :
}},‘ BACK [15 28] -?I?—-DBA pgs[E Z?]PAG P86 E E PAG :
i T [8 {25] we ——DB 5 ‘
4ol iox [7 174] vco %8s pB 7 [18] [26] PA 7 pe 7 [] 126) PA 7 |
; iNT 18} 23] R DATA e poLk 18] 25] INTACK peuk (19 [25] TNTACK ol
?5: CLK [72] ow & (1] 24] mv e ] 2 ™
u: u 121] WRCLK €0 [ig] 23] +sv 0 [i8 23 5y ‘
I ss bco @ 7 P 3 peo [ 22 re3
i ) pc 1 [20 21] pe 2 Pc 1 [20] [21) pc 2
I .
AnschluBbelegung und Schaltzeichen Bauform: DIP-40, Plast (Bild 14)
i Typstandard: TGL 43808 U 82536 DC U 8036 DC B
fii " . . ot
i Typstandard: TGL 45235 I'ypstandard: TGL 45235 RS |
i ‘ ‘ pauform: DIP-40, Plast (Bild 14) Bauform: DIP-40, Plast (Bild 14) P
o Der U 8272 D ist ein Steuerschaltkreis fir Folienspeicher (Floppy Disk) zur — i
'I . . . ] Ci0 | +=—* 26 |
! Organisation des Datenaustausches zwischen der CPU und max. 4 Floppy-Disk- BHZ cio Hﬁﬁé % """,:BZ g/:g 27 i
) Laufwerken. 2 1pe PAS |28 2 a5 pas |28 ‘
LiT . BRI Pt PAL |20 L Jan4 P4 22 ‘
Eigenschaften 40 _1p3 PA3 |—R 4 Hap3 a3 (—30 i
t A [ 31 3 {ap2 Pa2 3L i
i Ceei fii - .o - A _1psy PA 2 D A2
N - (Geeignet fiir Standard-Floppy (8 ") und Mini-Floppy (5,25 ), 38 o) pA1 |-R Bt PA1 (—ik
Al . ; ; . 2 lpo pA0 |33 3 Japo PAD (a2
e - programmierbare Aufzeichnungslénge von 128, 256 oder 1024 Byte/Sektor, pa7 15 PR 7 12
i i eyt s - 3—1" 14
il - Kompatibilitdt zum IBM-Einfach (FM) und Doppelformat (MFM), 'L'Ji ‘gs ,F;:.g —}&3 __5_432 igg 12 ‘
g - Mehrfachsektor- und Mehrfachspuriibertragungsfihigkeit o [ PB4 12 R PB4 [—% ]
i t g ’ % a0 PR3 |11 3% 3¢50 pe3 |—i 4
? i - Datentransport wahlweise (programmierbar) im DMA- oder NON-DMA-Modus, 35%—<CE [ 1) Llch 1c 25% —10 |
e e 2 |9 2 §INTACK L2 :
in - Daten- und Adressensuchfihigkeit, 7] :ETACK ,'Z‘;; |8 12 B O =8 !
e . . pc3 |22 PC3 (—2 i
o - 15 einsatzspezifische Befehle, pe2 |21 pc2 |4 ‘
i Y { - Erzeugung zahlreicher Steuersignale und Statusinformationen, :zg; _Z]QQ EE; |19,
i _ e i |
Wl Programmierung durch CPU, o % INT b2 » ‘
h - Taktfrequenz: 8 MHz/4 MHz, U 82536 DC €0 |18 €0 g e o
i { - Betriebsspannung: + 5 V. o ‘3
e 219 AnschluBbelegung und Schaltzeichen ' .
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Der Zihler/Zeitgeber- und parallele Ein-/Ausgabebaustein (Counter/Timer
I/0 unit) ist ein universeller Peripherieschaltkreis.
3 Z#hler/Zeitgeber.

and parg)jq

Er beinhaltet 3 Ein-/Ausgabepopy ung |

Seine Funktionen sind programmierbar und kénnen so auf .SPeZiell
&

Anwendungen zugeschnitten werden.

Eigenschaften

Es werden zwei Versionen (Bondvarianten) der CIO unterschieden:

* der U 82536 DC mit CPU-Interface fiir den U 880 D und fir &hnliche Pro-
zessoren (8086, SU-Typ K 1810 WM 86),

* der U 8036 DC mit Multiplexbus fiir den U 8000 und fiir &hnliche Prozessoren,

- alle internen Steuer‘-. und Datenregister sind les- und schreibbar,

- Datentréger sind direkt adressierbar, Steuerregister nur beim U 8036 DC,

- beim U 82536 DC muB auf die Steuerregister mit einer Befehlsfolge zugegrif-

fen werden,

Vektorinterrupt inklusive Status (Ursache), Daisy chain (IEI, IEQ) und Polling

moglich,

- WAIT/REQUEST-Leitung ermdglicht schnelle DMA-Blockiibertragungen in beiden
Richtungen (vollduplex).

Periphere Eigenschaften

- Drei unabhéngige 16 Bit Z#hler/Zeitgeber-Kanile (CT),

- bis zu vier externe Leitungen je CT-Kanal programmierbar: Z#hlerausgang, Zih-

ler-, Trigger- und Gateeingang (Port B und C),

1

drei Signalverldufe am Z#hler/Zeitgeberausgang: monostabil (one shot), getaktet
(pulsed) und Rechteckimpulse (square wave),

CT 1 und CT 2 sind intern zusammenschaltbar (kaskadierbar),

§

Zidhler/Zeitgeber retriggerbar oder nicht retriggerbar,

zwei unabhéingige, bidirektionale, doppelt gepufferte 8 Bit-Ein-/Ausgabewort die

einzeln programmierbar sind (Sie besitzen einen Impulsfinger und programmier-

bare open-drain-Ausgiinge. Sie sind als Bitport oder handshake-getriebener Port
programmierbar),

- ein 4-Bit-Spezialport, programmierbar als Port-, Handshake- oder als externe
Zidhler/%eitgeber-(CT 3)-Leitungen, Bits einzeln #nderbar,

- Port A und B doppelt gepuffert,

- Interlock-, Strobe-, Impuls- und three-wire-Handshake mit Deskew-Timer,

- flexible maskierbare Zeichenerkennungslogik auf Flanken, Zustdnde oder Ande-
rungen einzelner Bits von Port A und B, programmierbar wie ein 16-Bit-Vektor-
Interrupteontrolier,

- eine Betriebsspannung von + 5 V f 5 %,

- Taktfrequenz 4MHz,
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y 82530 DC /
v 8030 DC

Serial Communication Controller (SCC)
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U 8030 DC -

Typstandard: TGL 43812

Bauform: DIP-40, Plast (Bild 14)

Typstandard: TGL 43813 .
Bauform: DIP-40, Plast (Bild 14)
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Der Serial Communication Controller (serielle Ein-/Ausgabesteuerung) ist ein proge

am.

mierbarer peripherer Schaltkreis in n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie. Er geWéhl‘leiSt
et

eine umfassende Unterstiitzung fiir die Bearbeitung einer Vielzahl serieller KommUnik
v 4

tionsprotokolle.

Die beiden Varianten unterscheiden sich im CPU-Interface:

+ der U 82530 DC ist fiir den U 880 und #hnliche Typen geeignet,
* der U 8030 DC fiir den U 8000 und &hnliche Typen.

Eigenschaften

Versorgungsspannung: 5 V ! 5 %,

max. Taktfrequenz: 4 MHz (6 MHz in Vorbereitung),

- 4 unabhéingige serielle Ports: 2 Sender- und 2 Empféngerports,

synchrone/asynchrone Datenraten,

1

alle internen Steuer- und Datenregister sind les- und schreibbar,

i

Datenregister sind generell direkt adressierbar, Steuerregister nur beim U 8030 De,
- beim U 82530 DC muB auf die Steuerregister mit einer Befehlsfolge zugegriffen
werden,
- Vektorinterrupt inklusive Status (Ursache), daisy-chain (IEI, IEO) und Polling mdglich,
- der WAIT/REQUEST-Ausgang erméglicht schnelle CPU/DMA-Blockiibertragungen,
die DTR/REQUEST-Leitung erméglicht Ubertragungen unter DMA-Steuerung in
beiden Richtungen (vollduplex),
- Asynchronbetrieb:
* 5, 6, 7 oder 8 Bits/Zeichen
* 1, 1 1/2 oder 2 Stoppbits,

* Taktvarianten: x 1, x 16, x 32 oder x 64,
* Erzeugung und Erkennen von Unter-
brechungen (Break),
* ungerade, gerade oder keine * Erkennung von Paritéits-, Uberlauf-
Paritét, oder Rahmenfehlern;
- byoteorientierter Synchronbetrieb,
-SDLC/HDLC-Betrieb
*Generierung und Testen von
Abbruehfolgen (Abbort),

* automatische Nulleinfiigung und

* [-Feld-Residuen-Behandlung,

* CRC-Generierung und -Test,
-16schung,

* automatisches Einfiigen von SDLC-  * SDLC-Loop-Mode mit EOP-Erkennung;
Flags in Sendesequenzen, Schleifenan- und -abkopplung;
* AdreBifelderkennung,

- NRZ-, NRZI oder FM-Kodierung/-Dekodierung,

- Baud-Rate-Generator (BRG) in jedem Kanal,

- Digital Phase Locked Loop (DPLL) flir die Taktgewinnung, Quarzoszillator.
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Graphic-Display-Controller (GDC)

2 _togo AD O |42
2xWCLK Yee J./.__L o1 | B¢ fap 1 _1-3
s DB 2 AD 2
DBIN 39] A B _lons AD 3 |—42
HSYNC 8 A16 £ o4 AD 4 |—28
VIEXT AD 15 Z_loss AD 5 |—2L
SYNC 8B _lpgs AD 6 |28
BLANK 5(3 AD 14 2 _Jdps7 AD 7 |—22
AD § [—30
13
ALE 35 AD 2 dro AD 9 31
DRQ AD 12 L_owr AD10 [—32
- 53] A0 11 a0 AD 1y (3
= AD 12 |34
' AD 10
et AD13 [—32
D9
WR R A AD 1 38
AD 30] AD 8 AD15 |37
AD 7 38
0B 0 D A5 |
DB 1 28] AD & A |32
DB 2 AD 5 ALE }—E&
0B 3 AD 4 DBIN $—=2
DB 4 AD 3 Azx HSYNC 2
DB 5 AD 2 (EXT |t
2| pen s
0B 6 AD 1 BLANK
DB 7 AD 0 -& 4 back pRa  o—L
OND LPEN

Typstandard: TGL 43808
Bauform: DIP-40, Plast (Bild 14)

Ein fiir Mikrorechneranwendungen angepafter Controllerschaltkreis zur Steuerung von

AnschluBbelegung und Schaltzeichen

Rastergrafik- bzw. alphanumerischen Displays.
Der GDC wird dabei zwischen Bildwiederholspeicher und Systemmikroprozessor im Display
angeordnet. Der GDC {ibernimmt die Verwaltung des Bildwiederholspeichers und die

Frzeugung der Steuersignale fiir das Video-Interface.

Eigenschaften
- Geeignet flir hochaufldsende Bildschirme, max. 1024 x 1024 Bildpunkte,
- der Bildwiederholspeicher kann in beliebiger GréBe bis zu 4 MBit (256 kWorte
x 16 Bit) aufgebaut werden,
- Ansteuerung von monochromen, S/W- und Farbdisplays moglich,
- Betriebsarten:  * Graphic Mode.
* Alphanumerischer Mode
* Mixed Mode,
- in allen Betriebsarten ist Zooming, Panning und Windowing méglich,
- Darstellung alphanumerischer Zeichen, Punkte, Linien, Rechtecke und Kreisbogen,
- Lichtstifteingang,
- Taktfrequenz: 3,6 und 4 MHz

. +
- eine Versorgungsspannung - 5 V. 217




U 80601

16 Bit Mikroprozessor

* In Entwicklung ,
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Anschlubelegung und Schaltzeichen

Bezeichnung der Anschliisse

1
4, 5
6

7 bis 34
29

31

36 bis 51
53, 54

57
218

A0 bis A23
RESET
CLK

DO bis D15
BUSY
TERROR
INTR

Typstandard: TGL 45903
Rauform: PLCC-68, Plast (Bild 32)

BYTE HIGH ENABLE, Ausgang (Low-aktiv)

BUS STATUS, Ausgang (Low-aktiv)

PROCESSOR EXTENSION OPERAND REQUEST (Ein-
gang, High-aktiv) AND ACKNOWLEDGE (Ausgang,
Low-aktiv)

ADDRESS BUS, Ausginge (High-aktiv)

SYSTEM RESET, Eingang (High-aktiv)

SYSTEM CLOCK, Eingang

DATA BUS, Eingéinge (Low-aktiv = Ausgénge)
PROCESSOR ENTENSION BUSY AND ERROR,
Eingénge (Low-aktiv)

INTERRUPT REQUEST, Ringang (High-aktiv)

59 NMI NON-MASKABLE INTERRUPT REQUEST: Lingung
(High-aktiv)

3 READY BUS READY, Eingang (lLow ukliv)

¢4 HOLD BUS HOLD REQUEST (Eingang, High aktiv) AND
HLDA HOLD ACKNOWLEDGE (Ausgang. lhgh akty)

66 COD/INTA CODE/INTERRUPT A(?l(NO\\'I.IZI)(iIZ. \usgang

67 M/10 MEMORY 1/0 SELECT, Ausgang

68 LOCK BUS LOCK, Ausgang (Low-aktiv)

30, 62 Use Betriebsspannung (+ 5 \)

g, 35, 60 Usg Masse (0-V)

59 CAP SUBSTRAT FILTER CAPACITOR, Fingang

pie CPU U 80601 ist ein leistungsféhiger Mikroprozessor mit der Moglichkeit des Finsatzes
in Multiuser- und Multitasksystemen. Abhéngig von seinem Einsatz ist dic l.oi;lungsl‘iihig-
keit des U 80601 im Vergleich zur CPU KR 1810 WM 86 bis zu 6x groBer, wobei der Pro-
sessor softwareméBig aufwértskompatibel zur CPU KR 1810 WM 86 ist.

Kurzbeschreibung

pie CPU U 80601 ist ein moderner, leistungsféhigker Mikroprozessor mit der Moglichkeit
des Binsatzes in Multiuser- und Multitasksystemen.

Der U 80601 ermoglicht zwei Betriebsarten, den direkten AdreB-Mode (Real-Mode) und den
geschiitzten, virtuellen Adref-Mode (Virtual-Protected- oder Protected-Mode). Beide Be-
riebsarten sind mit Hilfe des leistungsféhigen Befehlssatzes des KR 1810 WM 86 pro-
grammierbar .

Programme des Real-Mode nutzen einen direkt adressierbaren Adrefraum bis zu 1 MByte,
wihrend der U 80601 im Protected-Mode automatisch einen virtuellen AdreBraum bis zu
{ GByte pro Task, bestehend aus Blocken von 16 MByte direktem AdreBraum, bereit-
stellt, Darllberhinaus ist im Protected-Mode ein Speicherschutz realisiert, der es z. B,
ermdglicht, das Betriebssystem von Nutzerprogrammen zu trennen und verschiedene
Tasks sowohl programm- als auch datenméBig unterschiedlich privilegiert zu bearbeiten.
Beide Befehlsarten benutzen den gleichen  Grundbefehlssatz, gleiche Register und Adres-
sierungsmodi . '

Entsprechend dem Ubersichtsschaltbild des U 80601 1Bt sich der Schaltkreis in folgende
Baugruppen unterteilen:

- Buseinheit (Bus Unit - BU),

- Befehlseinheit (Instruction Unit - IU),

- Ausflihrungseinheit (Execution Unit - EU),
- AdreReinheit (Address Unit - AU).




Verwendungszweck und wichtige Einsatzgebiete Buscontroller + In Entwicklung *
her U 80601 ist ein schneller 16 Bit Mikroprozessor, der fiir den Einsatz in leistung& F————b P
| fihigen Personalcomputern und automatischen Steuerungen entwickelt wurde. Ep Zeiong SLE: \% %;Cg 1_;__;?4}1—6 :g;é lz
; sich durch eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit (U 80601-1 = 16 MHz Taktfrequenz) pe & SEE ] i - 10WC 13
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] T I N R de ] 1 READY READY, Eingang (Low-aktiv) i
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; 1. :E ! i J_j . 16 DEN DATA ENABLE, Ausgang
2“ 2y L | e 11 DT/R DATA TRANSMIT/RECEIVE, Ausgang
| s as <\_:_L_T g e “é oo OWC /0 WRITE COMMAND, Ausgang
L N e 12 TORC /0 READ COMMAND, Ausgang
! £l I g | 9 MWIC MEMORY WRITE COMMAND, Ausgang
i il i « E 8 MRLC MEMORY READ COMMAND, Ausgang
| | l 13 INTA INTERRUPT ACKNOWLEDGE, Ausgang \
! i ! ri 20 Use Betriebsspannung : 1
| i 5 a,- %l 10 GND Bezugspotential l
1 i? % g Der integrierte Schaltkreis U 80606 ist ein Buscontroller fiir das schnelle 16 Bit Mikro- ‘
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I
- Beschreibung 80608 Schaltkreis fiir Fehlererkennung und -Korrektur
: Lo U % In Entwicklung *
[ Der U 80606 wird im U 80600-System zur Erzeugung der AdreBlatch—SteueI‘signale, 2
; I
| Steuerung der Datenilbertragung und zur Standard-Befehlsausgabe verwendet. Die Befehls
i ausgaben erfolgen zeitgesteuert und erfiillen alle Forderungen von MMS—IG—Bus—(MultibUS)
Systemen. Mittels fester Pinbeschaltung kdnnen beim U 80606 zwei Betriebsarten fiip das
jeweilige Buszeitverhalten eingestellt werden, fiir coTor e ° o2 Es8aaan
! { O 0 o0 o o0 a9 0o 0 0 oo 000
NS5 Bus.(Mul ) ) E3:::353: ,35:23:3::532
i us-(Multibus-)kompatible Buszyklen und fiir 888838888 v¥ygggsgsgggs
e - schnelle lokale Buszyklen. T B E S RS R E 8 S E L
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o 3] BMO
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Al , . " DI 'S [64 ERROR
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[ | CLK [ Siolue-Steverung | - AnschluBbelegung Bauform: PLCC-68, Plast (Bild 32) |
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Schaltzeichen U 80608 und Schaltzeichen U 80608-2
Bezeichnung der Anschliisse

1 DI0 bis DI15 DATA IN

53 bis 59 Eingdnge fiir ein 16 Bit Datenwort vom RAM fiir

61 bis 68 Fehlererkennung und/oder -korrektur

5 bis 12 CBI/SYI0 bis CHECK BITS IN/SYNDROME IN, Eingénge
CBI/SYI7 .

35 bis 42 DO/WDIO bis DATA OUT/WRITE DATA IN. Ein-/Ausgénge

44 bis 51 DO/WDI15

224

2 bis 31 SYO/CBO/PPO0O bis SYNDROME OUT/CHECK BITS OUT/PARTIAL
SYO/CBO/PPO7 PARITY OUT, Ausgénge

" 14 PP10/POSO PARTIAL PARITY IN/POSITION, Einginge
PPI1/POS1

5, 16 PPI12/NSL0 PARTIAL PARITY IN/NUMBER OF SLAVES, Eingidnge
PPI3/NSL1

W PPI4/CE PARTIAL PARITY IN/CORRECTABLE ERROR,

Eingang/Ausgang

18 bis 20 PPI5 bis PPI7 PARTIAL PARITY IN, Eingiinge

2 ERROR ERROR, Ausgang

52 CRCT CORRECT, Eingang

g STB STROBE, Eingang

3, 93 BMO, BMI BYTE MARKS, Eingang

2 R/W READ/WRITE, Eingang

34 Wz WRITE ZERO, Eingang

i M/S MASTER/SLAVE, Eingang

3 SEDCU SINGLE EDC UNIT, Eingang
60 UCC Betriebsspannung + 5 V

9% USS Masse fiir Logik

48 USS Masse fiir Ausgénge
Beschreibung

Der U 80608 ist ein sehr schneller Schaltkreis fiir die Fehlererkennung und -korrektur in
statischen und dynamischen Speichersystemen, die hohe Zuverléssigkeit und Leistung er-
fordern. Jeder U 80608 kann 8 oder 16 Datenbits und bis zu 8 Priifbits verarbeiten.
purch Kaskadierung von maximal 5 Schaltkreisen U 80608 konnen Datenworte bis zu
80 Bit- Breite verarbeitet werden. Andere Moglichkeiten des U 80608 sind Speicherini-

tialisierung, Lokalisierung von Speicherfehlern und Byte-Schreiben (8 Bit),
Eigenschaften

- Erkennt und korrigiert alle 1 Bit Fehler,

- erkennt alle 2 Bit- und manche Mehr-Bit-Fehler,

- benétigt max. 52 ns fiir Fehlererkennung und max. 67 ns fiir Fehlerkorrektur (16 Bit
System),

- besitzt Syndromausgiénge fiir Fehlerlokalisierung,

- ermoglicht folgende Speicherzugriffsarten: # Speicherlesen mit/ohne Fehlerkorrektur

* Speicherschreiben

* Byte-Schreiben

# Lesen - Andern - Schreiben
225




- getrennter Ein-/Ausgabebus, kein Systemtakt erforderlich,

- U 80608-2 ist nicht kaskadierbar, sein Timing entspricht den Erfordernissen von

16-Bit-CPUs.
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AnschluBbelegung und Schaltzeichen

Bezeichnung der Anschliisse

1 LEN
9 XACKA/ACKA
3 XACKB/ACKB
4 AACKA/WZ

5 AACKB/RW

6 DBM

7 ESTB

Typstandard: TGL 45906
Bauform: PLCC-68, (Bild 32)

LATCH ENABLE, Ausgang

TRANSFER ACKNOWLEDGE PORT A/ACKNOWLEDGE

PORT A, Ausgang

TRANSFER ACKNOWLEDGE PORT B/ACKNOWLEDGE

PORT B, Ausgang

ADVANCED ACKNOWLEDGE PORT A/WRITE ZERO,

Ausgang

ADVANCED ACKNOWLEDGE PORT B/READ/WRITE,

Ausgang
DISABLE BYTE-MARKS, Ausgang
ERROR STROBE, Ausgang

Der U 80610 ist ein programmierbarer DRAM-Controller fiir die Ansteuerung dynamischer
Speleherschaltkreise. Er unterstiitzt den AnschluB von 16-, 64- und 256 kBit dRAMs und

kann einen AdreBraum von max. 2 MByte bedienen.
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Bezeichnung der Anschliisse

8
9
43
10
11
12

13
14
15
16
17
18
bis
21
22
bis
25
26
60
35
bis
27
36,
37
38
bis
47
48
bis
56
57
58
59
61
62

228

LOCK
Ubp
Upp
CE
FREOR

MUX/PCLK

PSEL
PSEN
WE
FWR
RESET
‘CAS0
bis
‘CAS3
RASO
bis
RAS3
GND
GND
AOD
bis
AO8
BS0
BS1
ALO
bis
ALS8
AHO
bis
AHS8
PDI
RFRQ

LOCK, Eingang

DRIVER POWER, Eingang

LOGIC POWER, Eingang
CORRECTABLE ERROR, Eingang
ERROR, Eingang

MULTIPLEXER CONTROL/PROGRAMMING CLOC[{,
Ausgang

PORT SELECT, Ausgang

PORT SELECT ENABLE, Ausgang
WRITE ENABLE, Ausgang

FULL WRITE, Eingang

RESET, Eingang

COLUMN ADDRESS STROBES, Ausginge

ROW ADDRESS STROBES, Ausgénge

DRIVER GROUND, Eingang
LOGIC GROUND, Eingang
ADDRESS OUTPUTS, Ausgiéinge

BANK SELECT, Eingénge

ADDRESS LOW, Eingénge

ADDRESS HIGH, Eingédnge

PROGRAM DATA INPUT, Eingang
RFRQ, Eingang

CLOCK, Eingang

READ FOR PORT B, Eingang
WRITE FOR PORT B, Eingang

" PEB PORT ENABLE FOR PORT B, Eingang
" ?EEPB PORT CONTROL FOR PORT B, Eingang
5 RDA READ FOR PORT A, Eingang

6 WRA WRITE FOR PORT A, Eingang

o PEA PORT ENABLE FOR PORT A, Eingang
" PCTLA PORT CONTROL FOR PORT A, Eingang
peschreibung

per U 80610 ist ein leistungsfdhiger, systemorientierter Ansteuerschaltkreis fiir dRAMs bis
o einer Kapazitdt von 256 kBit. Er enthiilt die erforderliche Schaltung zur Gewéhrleistung
eines konflikifreien Zugriffs auf den Speicher. Ein Dual-Port-Interface ermdglicht dabei
el getrennten Bussystemen den unabhiéngigen Zugriff auf die Daten im kontrollierten
AdreBraum. Der DRC unterstiitzt ein unterschiedliches Verhalten im Mikroprozessor-In~
terface, er ist jedoch besonders fiir eine Ansteuerung durch K 1810 WM 86- oder U 80601-
kompatible Prozessoren optimiert. Bei einem gemeinsamen Einsatz mit dem EDCU-Schalt-
eis U 80608 wird der DRC im vKorrekturhMode (ECC) programmiert. Er liefert dann alle
notwendigen Ansteuersignale zur Durchflibrung einer Speicherinitialisierung und transparen-
ten Pehlerkorrektur. Der U 80610 trégt in solehen Applikationen zu einem einfachen Auf-

pau groBer fehlerkontrollierter Speicher bei.

Bigenschaften

- Liefert alle zur Ansteuerung von 16 k, 64 k und 256 k dynamischen RAMs notwendigen
Signale

- bedient ohne externe Treiberstufen direkt einen AdreBraum bis zu 2 MByte,

- "Warn-up" zur Speichervorbereitung in allen Betriebsarten,

- 5 programmierbare Refreshbetriebsarten,

- unterstiitzt Einzel- und Dual-Port-Konfigurationen,

- realisiert auf jedem Port synchronen oder asynchronen Betrieb,

- anpaBbar an verschiedene Mikroprozessor-Interface-Bedingungen,

- qutomatische RAM-Initialisierung und transparente Fehlerkorrektur im ECC-Mode.

229




ACQ..8

MUX

adref)-

[ latch

Zeilenadresse

—

1UX
MUX L Spalten-

Refresh-
Adren-
2@hler

Adren-
latch

RERE
2y |9 o
54 <€ @ (=] )
Fo: 1 I s B 0 . et A ot
ot o7l Ol z| &f 2 = oy Gl %
=Z| oxf uy | qf 1] mww;é <
| | Of | <« S 2| O] wiafa [
a5
o) I Ly
gccg
AR I Th
(ol vy =g
o
c
]
2
1w
v—:-:l
@ 2
Nw
g
ul
Ul
@i
&
ke
g
X
=
1 = [s!
ol o |
(e Z g
o
9]
=3
i)
2
1]
°
o
9
[=%
) <
& [
©
2q <
&
o E
@~
! L =1
By |9 =X Edg
2 oo o]
@ el et Sag
24 c 2 .20
[ed Q o £
L QG
[y o Eb’,?

|

PEA | Port A

PCTLA

RDA
WRA
RDB
WRB
PEB

ALO. 8
AHO..8
BSO1

Ubersichtssehaltplan
230

U 82 062 DC 05 Peripherie-Controller-Schaltkreis

35 __[BRDY BCS .
wpe 2
| BCR |2
ggg’ ] [20] uCC 5  4RESET BDR 6
5CR . [@ 3§ RDCLOCK 8 Jocs N
INTRQ[Z] 58] RDGATE 9 __{ A0 INTRG |3
N.Ce [Z E RDDATA 0 A1 DIR 26
RESET 5] 56 BDRQ g A2 STEP |2
R0 [§ 39 BRDY -3 [rocLock RWC |38
wR [ 5] DRUN _37_|RODATA WRGATA |24
s [ 33 RWC 34 __IpRUN EARLY ¢—23.
AO 91 37 SC LATE  ¢-22.
A1 5 [10] 31 TRACK 0 £ _ioroy WRDATA |21
: -29__HiNDEX
a2 [ 5 WRFAULT
o7 @ 23] INDEX _30__|[WRFAULT RDGATA |38
o = DRDY 31_ITRACK .
pgs [ 77 STEP e sc bso
o4 U5 2¢) DIR 25__lwRCLOCK o ;
DB2 |17
pe3 [E] 25 WRCLOCK p
pe2 [ 7] WRGATE o | — o
p1  [g 2 EARLY 1 Ao DB5S L1
g0 @ 7 TATE " oBs |1
Ugs [z 21 WRDATA b7 12
AnschluBbelegung und Schaltzeichen Bauform: DIP-40, Plast (Bild 14)

Typstandard: TGL 45236

Der Schaltkreis U 82062 DC 05 ist ein hochintegrierter Peripherie-Controller, der die
effektive Ansteuerung von Winchesterlaufwerken ermoglicht. Der Schaltkreis setzt lber
seinen ProzessoranschluB 8 Bit Paralleldaten in einem NFN-kodierten seriellen Datenstrom
mit einer Ubertragungsrate von 5 MBit/Sekunde um.

Der Schaltkreis U 82062 DC 05 ist ein Peripherie-Controller, der den Informationsaus-
tausch zwisehen Prozessorsystem und Festplattenlaufwerken (Winchesterlaufwerke) steuert.
Zusammen mit einer extern an den Schaltkreis anzuschlieBenden Taktseparatorschaltung
mit einer PLL fiir Datenleseoperationen sowie die ebenfalls extern aufzubauende Schreib-
priikompensationsschaltung realisiert der Winchester-Disk-Controller U 82062 DC 05 die
international eingefiihrten Schnittstellenstandards ST506/ST412 (Seagate) oder SA 1000

{Shugart) fiir Festplattenlaufwerke.
231




Der Schaltkreis setzt beim Datenschreiben 8 Bit Datenworte vom Prozessorbus in einep
MFM-kodierten seriellen Datenstrom zum Laufwerk um. Beim Datenlesen erfolgt eine
Dekodierung des von der Festplatte gelesenen Daten-/Taktgemisches mit gleichzeitigeP
Serien-Parallel-Umsetzung der Daten.

Mit einem spezialisierten Bufferspeicherinterface unterstiitzt der Schaltkreis den Daten.
austausch mit einem extern als RAM mit Zéhlereinrichtung oder als FIFO aufgebaute,
Sektorbufferspeicher, der in den meisten Anwendungsféillen auf Grund der hohen Datep.
iibertragungsrate von 1 Byte je 1,6 ps zwischen Schaltkreis und Prozessorsystem ge-
schaltet werden muS.

Der Schaltkreis ilbernimmt mit seinem Laufwerkinterface die Steuerung von maximal 4
Laufwerken und optimiert den erforderlichen Informationsaustausch. Dariiber hinaus ep.
zeugt bzw. verarbeitet er die Steuersignale, die zum Aufbau einer PLL und einep
Schreibkompensationsschaltung notwendig sind.

Der Schaltkreis kann 6 High-Level-Befehle ausfiihren. Jdeder Befehl wird dazu in der Be.
fehisvorbereitungsphase vom Prozessor in mehreren Byte-Ubertragungen, die die ge-
wiinsechte Operation spezifizieren, in den Schaltkreis geladen. AnschlieBend wird die Be-
fehlsausfiihrung automatisch gestartet.

Folgende Befehle kénnen ausgefiihrt werden:

RESTORE
SEEK

READ SEKTOR

Riicksetzen des Lese-/Schreibkopfes auf Spur 0

Suche einer vorgegebenen Spur

Auslesen eines oder mehrerer Sektoren von der Festplatte und Ab-
speichern der Daten im Bufferspeicher

WRITE SECTOR Beschreiben eines oder mehrerer Sektoren der Festplatte mit Daten

aus dem Bufferspeicher

WR FORMAT Formatieren einer Spur mit Formatierinformation aus dem Buffer-
speicher und dem internen Registerblock
SCAN ID Lesen eines Identifikationsfeldes und Aktualisierung der Register

Der Schaltkreis besitzt folgende Programmierungsmoglichkeiten:

256, 512 und 1024 Byts

- einfach- und Mehrfach-Sektoriibertragungen bei den Befehlen RD SECTOR und WR
SECTOR sind programmierbar,

- automatische Spursuche bei den Befehlen RD SECTOR, WR SECTOR und WR FORMAT,

- automatisches Testen des Identifikationsfeldes bei Laufwerkwechsel bei den Befehlen
RD SECTOR, WR SECTOR, WR FORMAT und SEEK,

- Programmierung der Anzahl der Wiederholversuche (2 oder 10), die nach dem Erkennen
eines unkorrekten Identifikationsfeldes bei den Befehlen RD SECTOR, WR SECTOR und

- Programmierung der Sektorldnge von 128, ist moglich,

SCANID ausgefiihrt werden sollen,
- auferdem besteht damit die Moglichkeit der Unterdriickung der normalerweise automa-

tisch ablaufenden eingeschlossenen Suche.
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U 80701 FC 32 Bit Mikroprozessor « In Entwicky,
ng
: S8 RLEEERIRTB S
i b7 S R R R R ST, g
| L5833 33833335YHRBIB 3
il Lol TE3T 15T T2T T 1T 2T T3] T ST (T ST T TR & (& T
it Veex  [52 (4 cso
| DAL 21 [53] [B3 cs 1
DAL 20 [53) [32| cs2
DAL 19 [55] B3| e;s
DAL 18 [58] (30| 5+
f DAL "7 [57) [29] wr
3} DAL 16 [58] [z8] ERR
DAL 15 [59] [z7] ROV
, DAL 14 [60] [28} o™
DAL 13 [67] [25] cuk
N paL 12 (57 [24] RESET
‘ DAL 11 63 [23 em 3
‘ DAL 10 [63) [27 BM 2
! DAL 09 [63] [21] &M
DAL 08 {66] [20l em 0
DAL 07 {57 [i] maCT
|
W4 ussx  [68l [18] T
NisitioininiziziziciclElslelslizicls
, w 8 8 Eg 8 g o 8 I 2 T L (=) I‘&
; Bigz33444 BokREREE 2
AnschluBbelegung Bauform: PLCC-68, (Bild 32)
Bezeichnung der Anschliisse
CLKI Eingang Eingangstakt
CLKO Ausgang Taktausgabe der Normalfrequenz
RESET Eingang RESET des Schaltkreises
BM 0 ... BM 3 Ausgénge Byte-Maske
1 DAL 00 ... DAL 31 Ein-/Ausgénge, Daten-/Adrefibus
% Tristate gemultiplexer, 32 Bit breiter
J Bus zur AdreB- u. Datenkommunikation
1 AS Ausgang, Tristate Adress strobe
j ‘ DS Ausgang, Tristate Data strobe
D DB Ausgang, Tristate Data buffer enable
S WR Ausgang, Tristate Write
‘ EPS Ausgang External processor strobe
o
s cs 6, CS1 Ausgéinge, Tristate Bus eycle status
] 1
v CS 2 Ein-/Ausgang, Tristate Bus cycle status
i RDY Eingang Ready

Eingang
Eingang
Ausgang
Eingang
Eingang
Eingang
Eingénge
Eingang

Error

DMA request

DMA grant

Halt-Interrupt-Anforderung
Timer-Interrupt-Anforderung
Power-Fail-Interrupt-Anforderung
Inter‘r‘upt—Anfor'derun.g flir Standard-10-Interruppts

Testeingang fiir Bauelementehersteller

Betriebsspannung zur Versorgung der Pinlogik d. Daten-/AdreBbusses

Bezugspotential flir UCCX
Betriebsspannung fir
Schaltkreislogik
Bezugspotential fiir U
Bulkspannung,

intern generiert

paL oo | CFV
DAL 01 BM O
DAL 02 BM 1
DAL 03 BM 2
DAL 04 BM 3
DAL 0§ WR

DAL 06 DMG
DAL 07 EPS
DAL 08 DS

DAL 09 DBE
DAL 10 AS

DAL N
DAL 12
DAL 13
DAL 14
DAL 15
DAL 16
DAL 17
DAL 18
DAL 18
DAL 20
DAL 21
DAL 22
DAL 23
DAL 2
DAL 25
DAL 26
DAL 27
DAL 28
DAL 29
DAL 30
DAL 31

CCI

khkkkbkkhb

ERR
RODY
DMR cko
CLKI
RESET
HALT
INTTIM
PWRFL cso |34
IRQ 0 cs1 i3
IRQ 1
IRQ 2
IRQ 3 —

illvdidddiiddvdlindiddisiddaiiidddniifidin i

TEST

Schaltzeichen




Der U 80701 FC ist ein in nSG-Technologie hergestellter 32 Bit Mikroprozessor, Fyp op-
moglicht den Aufbau von Rechnern hoher Leistungsféhigkeit. Er ist fir Mehrnutzep ung
Echtzeitanwendungen geeignet. ‘

Der Schaltkreis U 80701 FC ist ein Mikroprozessor mit voller 32 Bit Architektur, d.h,
er besitzt einen externen und internen 32 Bit Daten-/AdreBbus. Der Einsatz diegeg
Mikroprozessors zusammen mit den anderen Bausteinen des 32 Bit Mikl‘opr‘ozessorsystems
mit hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit (Taktfrequenz 40 MHz) erlaubt den Aufbauy von

Rechnern mit lokal und global vernetztem Datenaustausch.

Eigenschaften

- Volle 32 Bit Archikektur * Realisierung der RVS-Archikektur
* externe und interne 32 Bit Datenbusse
* externe und interne 32 Bit Adressbusse,
- hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit:
* Bei einer Taktfrequenz von 40 MHz wird eine Durchsatzrate von ca. 1 MIPS ep.
reicht.
#* Die ALU liest innerhalb von 200 ns zwei Operanden, fiihrt eine ALU- oder SHIFT-
Operation aus und legt das Ergebnis in ein Register ab,
- groBer AdreB-Raum * 16 MByte physikalischer Speicher
* 4 GByte virtueller Speicher,
integrierte Speicherverwaltungseinheit (MMU) und zwei Adressumsetzpuffer virtuell-
physische Adressumsetzung in 25 ns bei Vorhandensein eines giiltigen Eintrags im Puf-

fer, einen 512 Byte seitenorientierten Schutzmechanismus sowie eine Verwaltung der

i

Zugriffsrechte (Protection),

- realisierung von 175 verschiedenen Maschinenbefehlen, alle Befehle sind orthogonal in
ihrer Struktur und lassen fiir jeden der maximal 6 Operanden alle der 21 verschiedenen
Adressenmodi zu, . ‘

- die Abarbeitung der Maschinenbefehle erfolgt mikroprogrammgesteuert, das Mikropro-
gramm ist in einem 62,4 kByte ROM auf dem Chip gespeichert, zur Beschleunigung
der Befehlsabarbeitung ist ein acht Byte tiefer prefetch-stack integriert,

- 15 softwarenmiBig programmierbare Interruptebenen (software interrupt levels) und 7
Interrupteingéinge (hardware interrupt inputs) werden unterstiitzt,

- Registersatz * 16; 32 Bit breite allgemeine Register

* 20 Prozessor- bzw. interne Register,

- integrierter Bulkspannungsgenerator,

- Option fiir Co-Prozessor Anschluss (Floating Point Unit-FPU).
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DMA-Logik-Schaltkreis

* In Entwicklung x

‘DS 8601 DC

T -
ora [ (] Uee
570 [ m L 11_DRQ DMA B%Q 1
s 3 ——QBGTI
== DE
ort O [ B BGTO 8
AE [ ] C 2qDTO
3 DT1 BMA |—— 9
po [] bsesotpc [J TN
AN 16 —— TN AE L4
ol [ ] 12 ——] SYNI DE &— 18
syNo [ [ ] EMA 15 ——] AN
B6T0 [ ] BoT 1 2 SYNO }— 7
sMA [ ] SYNI DI f—6
7 c DO —5
M O ] BRQ 19:{INIT

AnschiuBbelegung und Schaltzeichen Bauform: DIP-20, Plast (Bild 8)

Bezeichnung der Anschliisse

1 DATA-Request (DMA-Anforderung) 11 Bus-Request (Bus-Anforderung)

2 DATA-IN/OUT (Dateniibertragung- 12 Receive Synchronize (Synchronisation/
Eingabe/Ausgabe) Eingang

3 DATA-IN (Datentibertragung-Eingabe) 13 DMA-GRANT INPUT (Bus-Gewéhrung/

4 Adress Enable (Adressfreigabe) Eingang

5 DATA-OUT (Datenausgabe/Master) 14 TIME-OUT

6 DATA-IN (Dateneingabe/Master) 15 REPLY (Antwort)

7 Transmit Synchronize (Synchro- 16 COUNT FOUR (Ubertragungsanzahl)
nisation/Ausgabe) 17  CLOCK (Takt)

8 DMA-GRANT OUTPUT (Bus-Ge- 18 DATA ENABLE (Datenfreigabe)
wihrung/Ausgang) 19 INITIALIZE (Initialisierung)

9 Master (Bus-Herrschaft) 20 Betriebsspannung (U )

10 Masse

Der DMA-Schaltkreis DS 8601 DC ist fiir den Einsatz in DMA-organisierten Interfacege-
réten vorgesehen. Dieser Schaltkreis liefert die Logik zur Ausfiihrung der "Handshaking"-
Operation bei Ausnutzung der Steuerung des Bussystems. Hat sich die "Busherrschaft"
der DMA durchgesetzt, erzeugt der DS 8601 DC die erforderlichen Steuersignale zur Aus-
fihrung  von DI-,DO- oder MULTIPLEX-Transfers entsprechend der Einstelltabelle.
Der Schaltkreis besitzt einen Steuereingang TN (AnschluB 16), welcher einerseits beliebig
viele Transfers und anderseits nur vier Transfers gestattet, um dann die "Busherrschaft"

wieder abzugeben.
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ps 8609 DC

Serien-Parallel/Parallel-Serien-Wandler-Schaltkreis

* In Entwicklung *
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AnschluBbelegung und Schaltzeichen
Der DS 8609 DC ist ein spezieller Schaltkreis zur Realisierung eines Datenaustausches

Bauform: DIP-40, Plast (Bild 14)

zwischen seriellem und parallelem Datenformat. Der Datenaustausch kann bis zu einer

Grenzfrequenz von 28 MHz vorgenommen werden.

Serien-Parallel-Umsetzung,

Der Schaltkreis kann sowohl eine

als auch eine Parallel-Serien-Umsetzung vornehmen.

Er ist

auf eine Wortldnge von 8,10 oder 16 Bit einstellbar. Der DS 8609 DC verfiigt iiber eine

automatische Synchronworterkennung, die es gestattet, ihn auf einen seriellen Datenstrom

zu synchronisieren. Es stehen ein bidirektionales paralleles Tor (16 Bit) und zwei serielle

Ausgiéinge sowie zwei serielle Eingéinge zur Verfiigung. Das parallele Tor und eines der

seriellen Ausgangstore besitzen Tristate-Ausgiinge, die iiber separate Enable-Signale ange-

steuert werden.

Der zweite serielle Ausgang ist eine normale Totem-pole-Endstufe.
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DS 8638 DC 8 Bit bidirektionaler Bustreiber + m Entwickiung
*
CS o—e
& LGt
I -
DIR o—e
¢
Z<r Ad 081
Al o
L] . L]
L] . .
L] & D & Y
2¢ .[ 0B8
A8 o
Ubersichtssehaltplan Bauform: DIP-20, Plast (Bild §)
Bezeichnung der Anschliisse
1 Riehtungssteuerung DIR
2 bis 9 Datenein-/ausgéinge Al bis A8 (Open-collector)
10 Masse M
11 bis 18 Datenein-/ausgéinge B8 bis Bl (Tristate)
19 Chip Select (Output Enable) CS
20 Betriebsspannung

Der Schaltkreis DS 8638 DC enthélt 8 Bustreiber, die einer asynchronen Zweiwege-
Kommunikation zwischen Open-collector- und Tristate-Bussen dienen. Es werden Daten

von einem A-Bus (Open-collector) zu einem B-Bus (Tristate) oder von einem B-Bus zu ei-

nem A-Bus in Abhingigkeit des Pegels am Richtungssteuereingang (DIR) iibertragen. Der

Enable-Eingang CS kann zum Trennen der beiden Busse voneinander benutzt werden.
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Funktionstabelle

-y 7 Steuereingtinge Operation
Al CS DIR
18 —

2:23 21 —(_LUZ] L L B-Daten zum A-Bus

AL Bg (18) L H A-Daten zum B-Bus

A5 B, _f%).. H X Bus-Trennung

ADB B5 (1)

A7 B6 [ (13) H - High

A8 7 12l L - Low

(11)
cs B8 X - High oder Low
A0 d pir
Schaltzeichen
Grenzwerte
Grenzwert Z;it('zzl;en min. max. Einheit
Betriebsspannung UCC 0 7 \
Eingangsspannung
Steuereingénge UI 7 \
A-Bingénge UI 7 N
B-Eingénge UI 5,6 N
Verlustleistung Ptot 1,6 w.
'1‘&1 = 70 °C
Sperrschichttemperatur Tj 150 °C
Betriebsbedingungen
Kurz- : . 0

Kennwert zeichen min. max. Einheit
Betriebsspannung UCC 4,75 5,25 N
Eingangsspannung High IH 2,0 v
Eingangsspannung Low UIL 0,8 \
Ausgangsspannung High UOH 5,5 V'
A-Ausgénge
Ausgangsstrom High —IOH 3 mA
Ausgangsstrom Low
A-Ausginge IOL 70 mA
B-Ausgéinge IOL 24 mA
Umgebungstemperatur Ta 0 70 °C




Ausgewdihlte Kennwerte (T = 0 bis 70 °C) DS 80612 DC  Taktgenerator-Schaltkreis « In Entwicklung
1N Kurz- : . T
; 1 Kennwert zeichen MeBbedingung min. | typ. max. |Einhejy 7 | Reset- RESET
| Synchronisation
‘ : ]
Al Ausgangsspannung High UOH UCc = 4,75 V 2,4 v x| aare- Mtk
_ CLK
UIL =0,8V X2 —|—| oszillator _plexer
UIH =2,0V EFI __.—____r J
! I = 3,0 mA Fre
i OH ’ ARDYEN —14
4l Ausgangsspannung Low UCC = 4,75 V ARDY _. Synchronisationsiogik l“"
i e )
= . SROVEN —{— - 4
‘ EIH 2’2 v ; %%:jf— Ready-Logik _[* READY
I - v ‘ pall
IL ’ St R " r—
| A-Ausgiinge UOL IOL = 70 mA 0,7 v 5 -4 *{ PCLK - Generator T —— N =YY 1
B-Ausgénge U 1 = 25 mA 0,5 ' .
ol Ausgangsstrom High IOL UOL = 4,75 V 1:)0 tbersichtsschaltplan Bauform: DIP-18, Plast (Bild 6) N
o > OH cc™ ™ HA Bezeichnung der Anschlilsse
! A-Ausgéinge Ugp=3:5V . {  ASYNCHRON-READY ( ARDY) 10 Sytemtakt (CLK)
| . . —_— OO
Eingangsstrom High Uge = 5,25 V 9 SYNCHRON-READY (SRDY) 11 RESET-Eingang (RES)
Steuereingéinge Lu Up = 3,8V 0,05 | mA .3  SYNCHRON-READY-Freigabe (SRDYEN) 12 RESET-Ausgang (RESET)
B-Eingéinge IIH UIH = 3{8 .V 0,05 mA ? 4 READY 13 Peripherer Takt (PCLK)
A-Eingéinge Ly Uy =88V 0,10 mA 5 Externer Frequenz-Eingang (EFI) 14 nicht belegt (n.c.)
Eingaggsstrom Low Uoe = 5,25V 6 Frequenz-/Quarz-Auswahl (F/C) 15 STATUS-Eingang (S0)
| Steuereingénge I, Uy =0V 0,36 mA 7 QuarzansehluB (X1) 16 STATUS-Eingang (S1)
g B-Eingéinge I, Uy, = 0,4V 1,6 mA g Quarzanschluf (X2) 17 ASYCHRON-READY-Freigabe
| A-Eingéinge Iy, Uy, = 0,4V 0,05 | mA 9 Masse (M) (ARDYEN)
2" Ausgangsstrome bei Ucc = 5,25 V 18 Betriebsspannung
Tristate Der Schaltkreis DS 80612 DC erzeugt die Takt-, Ready- und Reset-Signale fiir 16 Bit
IOZH UO = 2,7V 50 PA Prozessoren und deren Hilfskomponenten, Hauptbestandteile des Schaltkreises sind der |
. |
}: -IOZL Uo = 0,4V 50 HA quarzgesteuerte Oszillator, der Taktgenerator mit MOS-kompatiblen Ausgangssignalen, die
i$ Fluspannung der —UIK UCc = 4,75V 1,5 v Ready-Synchronisation und die System-Reset-Generierung.
: Eingangsdiode L =18 mA Grenzwerte
AusgangskurzschluB- -1 U =5,25 V 5 70 A - i
. 8 lg) 0S UCC 2’25 v m Grenzwert }z{e?ire?i‘en min. max. Einheit Ll
strom = P
0O 1 =
Stromaufnahme ICCL UCC = 5,25 V 230 mA Spannung am An- UCC 0 7 \ {' i
lecn 200 | mA sehluB U, o
leey 230 mA Eingangsspannung Uy 5,5 v C
: - Spannung an den Aus- Uy -0,5 5,5 \% : ‘
1) Nicht mehr als einen Ausgang gleichzeitig kurzschlieBen, géingen
e
Dauer des Kurzschlusses < 1 s , ) v
- Eingangsgleichstrom —II 10 mA e
» Verlustleistung Ptot 1,0 w \
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Statische Kennwerte (T = 0 bis 70 °C) _
[,
Kennwert Iz?irczl{en MeBbedingung min. | typ. max. |Einhejt
Ausgangsspannung High UCC = 4,75 V,
Uy, =0,8Y,
UIH = 2,0V,
Ausgéinge RESET, PCLK UOH “IOH = 1,0 mA 2,4 y
Ausgang CLK Uoy gy = 0,8 mA 4,0
Ausgangsspannung Low UCC = 4,75 V,
Uy =20V,
UIL =0,8V,
Ausgiinge RESET, PCLK, |Ug/ Iy, =5 mA 0,45 | v
CLK
Ausgang READY UpL, Io;, =7 mA 0,45 | v
FluBspannung der —UIK Ucc = 4,75 V, 1,0 v
Eingangsdiodel —IIK = 5 mA
Eingangsstrom Highl) IIH UCC = 5,25 V, 50 pA
UIH = 5,6V
Eingangsstrom Lowl) —IIL UCC = 5,25 V, 0,5 mA
UIL = 0,45 V
Stromaufnahme ICC UCC = 5,25 V 145 mA
1) alle Eingéinge, auBer X1 und X2
Dynamische Kennwerte (Uon =5V # 0,1V, T =25 °C - 5K)
Kennwert griizzh-en MefBbedingung min. | typ. max. [Einheit
Signalverzogerungszeiten
EFI --+CLK tPHL CL = 150 pF 35 ns
Ausgang CLK,
Anstiegszeit tTLH CL = 150 pF 10 ns
Abfallzeit tTHL CL = 150 pF 10 ns
CLK --+PCLK tPLH RL = 750 Ohm, 0 45 ns
tPHL CL = 75 pF 5 50 ns
CLK --» RESET tPLH RL = 750 Ohm, 5 50 ns
tPHL CL = 75 pF 5 50 ns
CLK --+READY torn RL = 910 Ohm, 5 ns
tour, C[ =150 pF 0 33 ns
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U 214 D statischer (1 k x 4) Bit RAM _ U 215 D/U 215 D 1 schneller statischer (1 k x 1) Bit RAM
. 7 . U 225 D/U 225 D 1 Schneller statischer (1 k x 1) Bit RAM
Bezeichnung der Anschliisse i
t] P pys reem A0 bis A9 Adresseneingéinge
] s : .
! j; :]zc; Py . Wi Schreibsignal s TR Bezeichnung der Anschliisse
1184 Tomdd A2 — . i 3o—47 s P
11 Al M48 443 Dol—o 4 CS Schaltkreisauswahl ‘ & F1 ""‘_'76 L, 4—a2 ﬁibls A9 Adresseneingéinge
‘ A3 :Ag Jo~—A4 D1b—o13 DO bis D3 Datenein- und —ﬂusgénge Aol: 2 15 30/ 5o—A3 WE SCh[‘eibSignal
ol 20— A5 o 80— A4 —_— .
i A0 ,300 PP 22l—ot2 UCC Betriebsspannung i A48 BWOAWE  go—ips Cs Schaltkreisauswahl
Al D1 170 A7 A4 131149 10— A6 DOf—7 i
L | A2 D2 16— A8 D311 Uss Masse . ) Ho— A7 DI Dateneingang
fim A 12748
H P M0 150-—1A9] 72— A8 DO Datenausgang
843 ‘ A6 HJA7  130—49) :
il Uss! CIWE 1po—WE por]7 046 to—WE Uac Betriebsspannung
150Dl _[1024xT
Us["]8 91345 Jo—do5] BIT Ugg Masse
A Anschluibelegung und Schaltzeichen Typstandard: TGL 42222
o . Bauform: DIP-18, Plast (Bild 6) |
o Eigenschaften
B - NMOS-Technologie, luibel h Typstandard: TGL 38995
I . w - : Anschlufibelegung und Schaltzeichen . ypstandard:
- alle Ein- und Ausgénge TTL-kompatibel, Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)
‘ - Reduzierung der Stromaufnahme im Ruhezustand auf 40 %,
Tristate- Aused Eigenschaften
T é e-Ausgange. - NMOS-Technologie,
- Der Ubersichtsschaltplan beslteht agstflolsgenlctien Teilschaltungen: - open-drain-Ausgiéinge (U 215 D/U 215 D 1),
" . . . Zei :
Speichermatrix mit 64 Zei enf un A palten, t _ Tristate-Ausgéinge (U 225 D/U 225 D 1),
* i [ flir 10 Ad lei )
Adressenelngangsschs;ltuilgen ur ( )r'essen eitungen, _ alle Ein- und Ausgiinge TTL-kompatibel.
* Zeilendekoder (64 altendekoder (16 . . i
. 1zn , © l( ),t P / ¢ ’ ‘L ik - Der Ubersichtsschaltplan besteht aus folgenden Teilsehaltungen:
idi i D in/- sstufen mit Leseverstérker
4 bidirektionale Datenein/-ausgang s ! ’ # Speichermatrix mit 32 Zeilen und 32 Spalten, ‘
* i P - -
Chipauswahlsteuerung (Power-down-Steuerung), * Adresseneingangsschaltung fiir 10 Adressenleitungen,
#* ib- -
Schreib-Lese-Steuerung , * Spaltendekoder mit Schreib-Lese-Verstirker, Zeilendekoder,
* &
Substratvorspannungsgenerator. * Ein-/Ausgabesteuerung, i
Ausgewdhlte Kennwerte * Substratvorspannungserzeugung. i |
Kennwert Kurz- MefBbedingun, min typ max. |Einheit :
zeichen g : yp- :
Ausgewéihlte Kennwerte
Betriebsspannung UCC 4,75 5,25 \
Adressenzugriffszeit tAVDV U 214 D 20 200 ns Kennwert IZ(:iI’czh—en MeRbedingung min. | typ. max. |Einheit ‘
tAVDV U 214 D 30 300 ns i
B 10 i
tAVDV U 214 D 45 450 ns etriebsspannung UCC 4,75 5,25 \% 3
Stromaufnahme Ieco U 214 D 20 120 mA Stromaufnahme loc Une = 5,25 V 100 mA |
Ioco U 214 D 30 95 mA Zugriffszeit taa U 215 D/U 225 D 95 ns
ICCO U 214 D 45 95 mA tAA U 215D 1/ 140 ns
Ruhestrom ICCR 40 mA U 225 D1
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US 224 D/VL 224 D/ U 256 D Dynamischer (16 k x 1) Bit RAM

UL 224 D Statischer (1 k x 4) Bit CMOS Ryy —
e :
il Bezeichnung der Anschii Bezeichnung der Anschliisse
| o zZelennun, € n usse
A8y jmu» 65-0_.,/41? SRAMI . AD bis A6 AdreBeingtinge
As]2 17| ]A7 A0 bis A9 Adresseneingiinge .
79— A2 gang DI Dateneingang
Asls 16 51/48 4o—1A3 Dof—ot4 WE Schreibsignal ALRAs o Do Dat
A3lls 1549 30— Db—ts = . B u B Icas (R atenausgang
- o SS —
a0l w00 30_/,:? o CS . Schaltk.relsauswahl 5 CAS -3 {wRITE CAS Spaltenadref-
a1cls Ry 17047 DQO bis DQ3 Datenein- und 7 DO 2. 1p steuerung
az]7 w[dpz 1648 Bt -ausginge @ A8 5 [ oo | — .
: imf] 13 15149 U Betrieb D A3 t,u RAS ZeilenadreB-
o etriebsspa
I U9 WIAE 1g°_j£3_: cc pannung D steuerung
s Ugg Masse i AS KN . .
i 9 U JQJB: A5 WRITE Schreibsteuerung
! . . ¢ AS Uqas Unpqy Betriebsspannung |
i, Eigensehaften Anschlubelegung und Schaltzeichen Typstandard: TGL 42233 ! SS cc |
e  CMOS-Technologic, Bauform: DIP-18, Plast (Bild g) Upp
0 i - Adressenzwischenspeicherung,
H .
il | - Tristate-Ausgéinge.

- bersichtsschaltplan besteht aus folgenden Teilschaltungen: schiuBbelegung und Schaltzeichen Typstandard: TGL 38690
Der Ubersichtsschaltp ¢ ¢ A Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)
* Speichermatrix mit 64 Zeilen und 64 Spalten,

Eigenschaften
. nSGT-Technologie,
- 3 unterschiedliche Betriebsspannungen.

* AdreBeingangsschaltung (AdreBlateh) fiir 10 Adressen,

* Spaltendekoder mit 4 Sechreib-Lese-Verstérkern,

* Zeilendekoder,
. Betriebsarten: i

i * 4 bidirektionale Datenein-/-ausginge, Taktsteuerung. Ausgewiihlte Kennwerte « READ i
o ’ !
; . Kennwert ;{:irczh-'en MeBbedingung min. | typ. | max. |Einheit * WRITE,
* READ-MODIFY-WRITE,
Betriebsspannung UCC 4,75 5,25 v * RAS-ONLY-REFRESH.
Schlafspannung UCCS 2
Betriebstemperatur Ta US 224 D 20; 0 70 °C .
UL 224 D 30 Ausgewiihlte Kennwerte
| L Ta VL 224 D 20 -25 85 °c Kennwert Kurz- MeBbedingung min. | typ. max. |Einheit .
: CS -Zugriffszeit torpy| US 224 D 20; 200 ns zeichen i
‘ ; VL 224 D 20 Betriebsspannungen -Ugg 4,5 5,5 v |
b teppy| UL 224 D 30 300 | s U 4,5 5,5 v f;
h i Stromaufnahme Ioc US 224 D 20; 3 mA Upp 10,8 13,2 %
VL 224 D 20 Stromaufnahme Inp 35 mA
I UL 224 D 30 mA
Sehlafstromaufhahme ICC US 224 D 20 : RA Zueri i IBB o "
. CCR ugriffszeit tRAC 200 ns
Iocr | VL 224 D 205 50 pA toac 100 ns
UL 224 D 30
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U 2164 DC Dynamischer (64 k x 1) Bit RAM
NC
A0 bis A7
F 3
NC [ b”ss "] 2? CAS
o [Z] [Bleas S| a2
2 1 a3
WE [3] oo 1|,
RAS[Z] [3lA6 311:_}—- AS RAS
L1 ae
Ao[E] [12]A 3 I A
A2[6] a4 . - po f—1 bI
/\ﬂz EAS ——¢ RAS
vee[8] [8la7 B3 cas bo
' D . WE
-+ oi
Yee
Uss

Bezeichnung der Anschltj;se

nieht geschlossey
AdrefBeingéinge
SpaltenadreB-
steuerung
ZeilenadreR-
steuerung
Dateneingang
Datenausgang
Lese-Schreib-
Steuerung

+5 V Betriebs-
spannung

(0 V) Masse

AnschluBibelegung und Schaltzeichen
Eigenschaften
- NMOS-Technologie ,
- Ein- und Ausgénge TTL-kompatibel,
- Datenausgang iiber das Signal CAS gesteuert,
- 128 Refreshzyklen, 2 ms Refreshzeit,
- Betriebsurten: * READ,
* WRITE,
* READ-MODIFY-WRITE,
* PRAGE-MODE,
* RAS-ONLY-REFRESH.
Ausgewiihlte Kennwerte

Typstandard: TGL 42234
Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)

Kennwert ;((;lir;:zh_en MefBbedingung min. | typ. max. |Einheit
Betriebsspannung UCC U 2164 DC 15; 4,5 5,5 \
U 2164 DC 20
Uoe U 2164 DC 25; 4,75 5,25 | V
U 2164 DC 20/1
RAS-Zugriffszeit tRLOV U 2164 DC 15 150 ns
tRLOV U 2164 DC 20 200 ns
tRLOV U 2164 DC 25 250 ns
tRLOV U 2164 DC 20/1 200 ns
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U 6264 DG

Statischer Schreib-Lese-Speicher (SRAM)

v 22t
ve
A2
AT FZ
A6 [
AS E%
Ay (B
A3 [7
A2 [8]
a1 (9]
AO [10]
00 [11]
DG1%%
0oz (3
Uge [1H]

MFT

EE

8] Ucc

28] 2
28] AB

BIEEIEE

78] D06
17) pas
[16] DOk
[15] D3

10 A
<5710 RAMS
7] WE 8 ;
7] 3 —
3 DG
5 l‘L 1
A9 —23 5 0 e
b ) 1 12
A 3 4 ' e
AfD 2k 1 g y 18
CET 2 110 5*%§
Y 2%-11 B —%7
—~1 12 7 =
20 5
26
CE?
22
0F

Anschlubelegung und Schaltzeichen

Ligenschaften

. CMOS-Technologie,

Typstandard: TGL 42563
Bauform: DIP-28, Plast (Bild 12)

Bezeichnung der Anschliisse

A0 bis A12  Adresseneingéinge

- speicherkapazitdt 65 563 Bit (8 k x 8 Bit), DO bis D7 Datenausgéinge
. &) i or——
- Betriebsspannung + 5 V * 10 %, . ) CE1, CE2 Chipaktivierung
- gemeinsame bidirektionale Datenein-/-ausgiinge, WE Lese-Schreib-Steueruns
g}
- Tristate-Ausgangsstufen, % Datenausgangs-
- Ein und Ausginge TTL-kompatibel, aktivierung
- pinkompatibel zum 64 k EPROM, U Bezugspotential
. _ SS
- Datenerhalt bis UCC = 2 V (Schlafzustand). UDD Betriebsspannung
Ausgewdihlte Kennwerte NC Nicht angeschlossen
Kennwerte DG 05 DG 07 DG 10
Selektionstyp Grundtyp Anfallzeit

Zugriffszeit 55 ns 70 ns 100 ns
Zykluszeit’ 55 ns 70 ns 100 ns
Stromaufnahme 200 mA 170 ns 120 ns
bei minimaler Zykluszeit
Betriebsspannung UCc = 4,5 bis 5,5 V
Schlafstromaufnahme loog <10 pA
Ruhestromaufnahme loor < 100 pA
Betriebstemperaturbereich Ta = -25 bis 85 °C
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UL 6516 DG  statischer (2 k x 8) Bit CMOS RAM
A v Bezeichnung der Anschliis

ar 7 #0677 seam [ . J se
A6 [ 2 2] A8 A0 bis A10 AdreBeingénge
Asds . z2[]49 = DO bis D7 Datenein-/-ausgtinge
A4C]# 2110 we o1 CE Chipauswahl
A3]s 20 OF 2 —= — .
A2 6 19[3 a0 23l WE Lese-Schrelb—SteuePUng
A1 7 18] OF DU p——o OE Datenausgangs-
A0L] 8 7107 D=0 aktivierung
009 w106 AN 26 |—o U .
07E70 75:]05 g O 7o cc eirie Sspannung
p2 [ Amyzs WE USS Masse
Uss Oz 5[] 03 0F

AnschluBbelegung und Scha

Eigenschaften
- CMOS-Technologie,

i

- bidirektionale Datenein-/-
- 2 Enable-Signale,
- Tristate-Ausgangsstufen,

- AdreBlatch, damit nur getakteter Betrieb moglich ist,

- TTL-Kompatibilitédt aller

1tzeichen

geringer Leistungsverbrauch, &duBerst

ausgtinge,

Anschliisse,

Typstandard: TGL 43922

Bauform: DIP-24, Plast (Biid 10)

geringe Ruheleistung,

- Datenerhalt bis zu einer Betriebsspannung von UCC =2V (Schlafzustand) nur bei

UL 6516 DG,

- pinkompatibel zum EPROM-Typ U 2716 C.

Ausgewéhlte Kennwerte

Kennwert Eeuirczh—en MeBbedingung min. | typ. | max. |Einheit
Betriebsspannung UCC 4,75 5,25 \
Betriebstemperaturbereich Ta -25 85 °C
Zugriffszeit tCLQV U 6516 DG 15; 150 ns
UL 6516 DG 15
tCLQV UL 6516 DG 25 250 ns
Schlafstromaufnahme ICCS UL 6516 DG 15; 6 A
UL 6516 DG 25 '

U 4548 DC  schneller statischer (1 k x 4) Bit CMOS RAM
.
Bezeichnung der Anschliisse
J 3 A0 bis A9 AdreBeingiinge
= AD [RAM releingang
as [ o Ucc ‘%_ Al CS Chipauswahl
a5 [ 7 A7 |42 WE
3 A3 1% WE Lese-Schreib-
as [2 E’ A8 2 ﬁé DQOp— Steuerung
4 8] A9 i 13
A3 [: =] 77| A6 DQU— DO bis D3 Datenein-/
Ao [] [ pao g A7 a2l 12 §
a1 7] W D1 B ﬁg Q22— -ausgéinge
A2 E E DQ2 DQS‘I‘I‘ UCC Betriebsspannung
s [1 M) pos  &-|TT Uss Masse
Uee [ o] WE T | WE
SS
A’rrschluﬁbelegung und Schaltzeichen Typstandard: TGL 42562

Eigenschaften
. CMOS-Technologie,

- gemeinsame (bidirektionale) Datenein-/-ausgiinge,

- Tristate-Ausgangsstufen,

- Ein~ und Ausgéinge flir den Typ U 6548 DC 35 TTL-kompatibel,
- Adressenzwischenspeicherung,

- Datenerhalt bis U

Ausgewiihlte Kennwerte

CccC ;
- pinkempatibel zum U 224 D und U 214 D. L

Bauform: DIP-18, Plast Bild 6)

=2V,

Kennwert ;{e?il(.zzk?en Mefbedingung min. | typ. | max. |Einheit 4
Betriebsspannung UCC 4,5 5,5 \
Zugriffszeit tCLQV U 6548 DC 20 20 ns
tCLQV U 6548 DC 35 35 ns |
Zykluszeit tCLCL U 6548 DC 20 30 ns |
tCLCL U 6548 DC 35 50 ns ‘
Stromaufnahme bei 10 MHz ICCO 20 mA ‘
Ruhestromaufnahme ICCR 50 A 3 i
Schlafstromaufnahme ICCS 10 A
Betriebstemperaturbereich Ta -25 85 °C




U 61256 DC  Dynamischer (256 k x 1) Bit CMOS RAM y 61000 DC  Dynamischer CMOS RAM 1 MBit x 1
+ In Entwicklung *
i .
i Bezeichnung der Ansch i o) Bezeichnung der Anschliisse
| nschlijsge o [7 KjUss )
ik A0 bis A9 AdreBeingéinge
I} ) 4
1 ; A0 bis A8 AdreBeingiinge W [2] 7IPO 20 | DRAM RAS  ZeilenadreB-
‘ — e 27
= 7] ﬁg RAM CAS Spaltenadref- mAS[A] %) cAs % 2 steuerung
; A8 [1] ] Uss ]62 2% steuerung NC[E] ELC 'Z 1w CAS SpaltenadreB-
' — T—— . R/ [
int DI [7] 5] TAS I ag RAS ZeilenadreB- na[E s ] bo steuerung
i WE - 2 o
i WE [3] 4] DO %_3__ 22 ” steuerung A[E] Bl A7  wl ; WR Schreibsteuerung
ik ;‘ RAS% % AG ":I-—-— ﬁ‘g DO+ DI Dateneingang AZE 7| A6 :—5 9 DI Dateneingang
I 5 12 '
) 1' A0 A3 L = Pg Datenausgang 5[] 7 as DO Datenausgang
| A2 [q] ] A4 7=—[RAS ; A
1 .95 WE Lese-Schreib- U Betrieb: i
‘ MBI oy v - cC etriebsspaniiung
; l A1 [1] <] A5 _IWE Steuerung UeclZ] Zin U M
i asse
' SS
| uCCE (5] A7 2 _1p Uce Betriebsspannung - .
U Anschluibelegung und Schaltzeichen Typstandard: MDS 108
S8 Masse Bauform: DIP-18, Plast (Bild 6) ,
pigenschaften - Betriebs- und Refresharten: !
— - Speicherorganisation: READ CYCLE,

Anschlufibelegung und Schaltzeichen Typstandard: TGL 42561 .
Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4) ‘ 1.048.576 x 1 Bit,

| . hohe Arbeitsgeschwindigkeit,

EARLY WRITE CYCLE,
READ-WRITE CYCLE, ‘
FAST PAGE MODE CYCLE (READ und WRITE),
FAST PAGE READ-WRITE CYCLE,

RAS ONLY REFRESH CYCLE,

CAS BEFORE RAS REFRESH CYCLE,

- Betriebsspannung: 5 V + 10 %, HIDDEN REFRESH CYCLE (READ und WRITE),
- 512 Refreshzyklen; Refreshzeit 8 ms, CAS BEFORE RAS COUNTER TEST CYCLE.

Ausgewéihlte Kennwerte |

10 geringe Verlustleistung ,
I - TTL- und CMOS-Kompatibilitit
Eigenschaften
! - CMOS-Technologie,
' - Tristate-Ausgangsstufen; Datenausgang durch CAS-Signal,
- Betriebsarten: Schreibzyklus, Lese-Schreib-Zyklus, Statischer Seitenzugriff (Lesen,
Schreiben) , Refreshzyklus, RAS- ONLY-REFRESH,

der Ein- und Ausgénge,
- Tristate-Ausgangsstufen,

- 256 Refreshzyklen; Refreshzeiten 4 ms. : : |

Ausgewdhlte Kennwerte

Kennwert be %ilektionsgl(; 1 G?l(fndlt@p Al?l(fjall?typ
Zugriffszeit (RAS) 80 ns 100 ns 120 ns 150 ns
Zugriffszeit (CAS) 25 ns 30 ns 35 ns 45 ns
AdreBzugriffszeit 45 ns 55 ns 65 ns 80 ns
Zykuszeit 160 ns 190 ns 220 ns 260 ns
Betriebsspannung UCC = 4,5 bis 5,5 V
Betriebstemperaturbereich Ta = 0 bis 70 °C

256

U 61000 DC 12 U 61000 DC 10

Grundtyp Selektionstyp
RAS-Zugriffszeit 120 ns 100 ns
CAS-Zugriffszeit 45 ns 35 ns
FPM-Zugriffszeit 60 ns 50 ns
Zykluszeit 220 ns 190 ns
FPM-Zykluszeit 70 ns 55 ns
Betriebsspannung 4,5 bis 5,5 V
Betriebsstrom max. 50 mA max. 60 mA
Ruhestrom bei CMOS-Pegel max. 1 mA

bei TTL-Pegel max. 2 mA

Betriebstemperaturbereich 0 bis 70 °C
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U 2616 D (2 k x 8) Bit herstellerprogrammierter

Festwertspeicher (PROM)

Bezeichnung der Anschliisse
w ol T G147 LpRom 1 BT T 9 ng bis AI0 AdreBeinginge
A6 ]2 23748 ;: j; V2616 027 :70 A refieingang
45 s 249 PO e ” _07737 CE Chipaktivierungs-
A4]4 21[ Upg go— Az 24 gy eingang
Aslds 20[0E 80— A5 25 o5 OF Eingang zur Frei-
YyAnl; 194w 20— A6 D6 176

abe der i

arQr [ 1CF 70— A7 07 f—opy g {\USgange
A9 8 wiJo7 23~ A8 UPR Programm1ereinga11g
sel]s 106 55:_—_ ﬁ;gg DO bis D7  Datenein-/
21 51105 16— 0F | -ausgénge
p2[n {7 04 20 oF
U 2 13|03 2 R

Anschlu3belegung und Schaltzeichen Typstandard: TGL 43078

Bauform: DIP-24, Plast (Bild 10)

Eigenschaften

- Die Bestellung beim Hersteller erfolgt nach Werkstandard FS 457.38 des VEB Mikro- .
elektronik Erfurt,

- pin- und funktionskompatibel zum U 2716 C,

- die Grenzwerte, statischen und dynamischen Kennwerte des U 2616 D entsprechen den
Werten des U 2716 C gleicher Zugriffszeit im Lesebetrieb,

- alle Ein- und Ausgénge sind TTL-kompatibel,

- Tristate-Ausgénge,

- Reduzierung der Stromaufnahme im Standby-Modus auf ca. 25 %.

Ausgewdhlte Kennwerte

Kennwert ;(;[(;Zh'en MefBbedingung min. | typ. max. |Einheit

Betriebsspannung Use 4,75 5,25 v

Zugriffszeit tAvDy U 2616 D 39 390 ns
taypy| U 2616 D 45 450 ns
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U 2716 C Elektrisch programmierbarer, UV-lgschbarer
(2 k x 8) Bit Festwertspeicher (EPROM)

go— A8 00 —9  Bezeichnung der Anschliisse
7o—f a7 |EFROM[ p7 b—or0
go— a2 |ZTI6C] pp |—ops AD bis A0 AdreBeingéinge
Fo—1 A3 o3 o8 CE Chipaktivierung
4o A4 4 |—om — .
3: A5 D5 —or5 OE Eingang zur Frei-
20— A6 D6 16 gabe der Ausginge
10— 47 D7 o7 I
23— 46 UPR Programmiereingang
22— A9 DO bis D7 Datenein-/
e AT ausgénge
70— CE gang
zafi
27 Upg

AnschluBbelegung und Schaltzeichen
Bigenschaften
- Alle Ein- und Ausgénge sind TTL-kompatibel,

Typstandard: TGL 43077
Bauform: DIP-24, Keramik (Bild 11)

- Tristate-Ausgénge, bidirektionale Datenpins,

. Reduzierung der Stromaufnahme im Standby-Modus auf ca. 25 %,

. zum Programmieren werden 50 ms-Impulse mit TTL-Pegel verwendet,
- byteweises Programmieren ist mdglich,

924poliges DIL-Keramikgehduse mit UV-durchldssigem Fenster.

Ausgewdhlte Kennwerte

Kurz- . . C
: - . . . |Einheit
Kennwert zeickien MeBbedingung min typ max inhei
Betriebsspannung UCC 4,75 5,25 V'
Programmierspannung im UPRR UCC—O,B UCC+0,6 \
Nichtprogrammierzustand
Stromaufnahme ICCOP U 2716 C 39; 100 mA
U 2716 C 45
‘ICCOP U 2716 C 35 120 mA
Stromaufnahme im ICCR U 2716 C 39; 25 mA
Ruhebetrieb U 2716 C 45
A
lCCR U 2716 C 35 30 m
Programmierspannung UPR 25+1 v
Zugriffszeit tavDy U 2716 C 35 350 ns
tAVDV U 2716 C 39 390 ns
tAVDV U 2716 C 45 450 ns
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U 2632 DC (4 k x 8) Bit herstellerprogrammierter

Festwertspeicher (PROM)

. Eﬂ_—zt/bl/w s T Bezeichnung der Ansehlilsse
467 2 25[48 ;"——i; A0 bis A1l AdreBeingéinge
A5} e U 0 s CE Chipaktivierungs-
A4 4 27]&7 yo— gt b7 019 eingang
A3 s 20[30F )y 30~ 45 D2 |—o11 OE /U Ei ) )
426 A0 20— 46 D313 pR “INEANE ZUr Frei-
A1) 7 B_J0E  1—]A7 Dyf—o14. gabe der Ausgiinge/
230~—1 A8 D015 . s
;51[:::; 77; gz; 22— 49 26 {—o16 Programmiereingang
190—— 470 7 017 DO bis D7 Datenein-/
10w Blos 417 .
o2 [ 04 ] -ausgange
: i " .
Ysm 103 ;Z ol USS Bezugspotential
Ucc Betriebsspannung

AnschluBbelegung und Schaltzeichen Typstandard: TGL 43810

Bauform: DIP-24, Plast (Bild 10)
Eigenschaften

- Die Bestellung beim Hersteller erfolgt nach Werkstandard FS 457.38 des VEB Mikro-
elektronik Erfurt,

- pin- und funktionskompatibel zum U 2732 C,

- Tristate-Ausgénge,

- bidirektionale Datenpins,

- Reduzierung der Stromaufnahme im Standby-Modus auf ca. 20 % ,

- die Grenzwerte, statischen und dynamischen Kennwerte des U 2732 DC 45 entsprechen
den Werten des U 2732 C 45 im Lesebetrieb.

Ausgewdhlte Kennwerte

Kennwert ;(:;;Zh‘e“ MeBbedingung min. | typ. max. |Einheit
Betriebsspannung UCC 4,75 5,25 \
Zugriffszeit tAVDV U 2632 DC 45 450 ns
Statiseche Stromaufnahme ICC 150 mA
aktiv
Statische Stromaufnahme ICc 30 mA
im Ruhezustand

|
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Elektrisch programmierbarer, UV-ldschbarer
(4 k x 8) Bit Festwertspeicher (EPROM)

y 2732 CC

_—
Bezeichnung der Anschliisse
I:. §o—1 4c |EPROM
AT 2] e 70—_:10 A0 bis A1l AdreBeingiinge
237148 e ]
Aol 2 - 6 A2 CE Chipaktivierungs-
A5 3 22[]A9 50— A7 20— 9 .
A4 2 A1 g gy Jyy —— eingang
A0 s 20 /tpy 30— 45 D211 OE /U,y Eingang zur Frei-
Ao Q 79:1/1_70 S i zi_ogi gabe der Ausginge/
M7 #B[JCE 1o A7 o e
Moy B|A8 D515 Programmiereingang
A0 I 22— A9 2616 . .
]9 76{_ 106 o 170 27 77 DO bis D7  Datenein-/
o o5 21— AT1 -ausgénge
o211 w0 16— CE | V U Bezugspotential
4Ol 103 wﬁ:&/p SS _
& UDD Betriebsspannung

AnschluBBbelegung und Schaltzeichen Typstandard: TGL 43809

Bauform: DIP-24, Keramik (Bild 11)
Eigenschaften

- Tristate-Ausgénge, bidirektionale Datenpins,

- im Standby-Modus ca. 80 % geringerer Betriebsstromverbrauch,
- Programmierimpulsdauer von 50 ms,

- byteweises Programmieren mdglich,

- Programmierung direkt auf der Leiterplatte mdglich,

- 24poliges DIL-Keramikgehduse mit UV-durchlissigem Fenster.

Ausgewdhlte Kennwerte

[ Kurz- i i . | max. |Einheit
Kennwert zeichen MefBbedingung min. | typ
Betriebsspannung UCC 4,75 5,25 V'
Statische Stromaufnahme ICC 150 mA
aktiv
lati 30 mA
|Statische Stromaufnahme | In~p
im Ruhestand
Programmierspannung UPR 25 #1| V
¢ i i ¥ 350 ns
Adressenzugriffszeit tAVDV U 2732 CC 35 "
9 ns
tAVDV U 2732 CC 39
T 450 ns
tAVDV U 2732 CC 45
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[t U 2364 D Maskenprogrammierter (8 k x 8) Bit Festwertspeiche, I
¥ . i
. i
‘ U 2365 D (rom) i
14 ' o1
HiEa . p “
il nel] A8 | kou weJ7 28l V748
Hif g— a1 I AT | Rrom i
| Ar2(] go— A2 A2 2707087 god 45 |
: Y m 7 0= ji " A7 26 A 70— A2 04 b1
: 6o 08 [ % 75 6 A4 P/ - i
s A0 0 so—1 A5 b7 2 40 S 4 02 |5 3
<‘ : A5 go— A6 p2 b3 AS]S 4049 4o— 46 23 |5 : is
i AL 30— 47 03 15 M6 2411 go— a7 DU g Sch I k a f" d'
A A3} gF 25°— A8 Db 16 sy 2oF 25— 48 25 f—1y o a t reise rur e
¢ 2200 24— A9 25 o7 A 2] A9 26 =1
21— 4w 06 f—orp  A2L]e 142 21— a0 27 f—1g| . :
A1 23— A1t 07 19 Arl]9 20[7JCE 23— Al7 b
il A0 20— A2 e ey 201472 u d x " EI k lk
I oC T wly w0 @i Industrielle Eiektroni
R n 22 oF 212 17[305 20— OF |
n2[] 27?_“037 e[ 604 ze-J 45 i
V.ssq 260 ¢52 Us 15703 z'/-.——lTS—
U 2364 D U 2365 D
Anschlu3belegung und Schaltzeichen Typstandard: TGL 43078
Bauform: DIP-28, Plast (Bild 19)
i Eigenschaften Bezeichnung der Anschliisse
AN - maskenprogrammierte Festwertspeicher, AQ bis A12 Adrefleingéinge
! - Speicherkapazitidt von 65 536 Bit, DO bis D7 Datenein-/-ausgénge
‘ » - n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie, USS Bezugspotential
I - Bestellung des Bitmusters nach FS 457.21, UDD Betriebsspannung
- im Ruhezustand nur 30 % der Stromaufnahme, CE; CS 1; Chipaktivierungs-
- Lastfaktor: 2 TTL- oder 8 LS-TTL-Lasten. CS2 eingéinge
OE Datenausgang- 4
3 Freigabe |
‘ AS Adressenstrobe
Ausgewihlte Kennwerte NC Nicht angeschlossen
o
J Kennwert Kurz- MeBbedingung min typ max. |Einheit
zeichen ' : ' :
Statische Stromaufnahme I 140 mA
) CC1
aktiv
| Statische Stromaufnahme ICCZ 40 mA
i
o stanby i
i Verzogerungszeit tAVDV U 2364 D 45; 450 ns ‘
i Adressen zu D U 2365 D 45 )
“ } \ tAVDV U 2364 D 30; 300 ns
U 2365 D 30
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Analog-/Digital-, Digital-/Analog-Wandler

C 500 D/C 501 D

) Uecq =+42. 415V
[IJ itn {100k
20k
T U‘“
| AID [ Crar fo=02Mke
Lores Cwnrj—-l Ujrep = 4,000V
g G Fu‘ll,a Uimar =t 2,0000v
0o Ca e T
Urer 0 .
5 o[, 209
0 ﬁ |
1 Ry . bk
i-ging| D '
T nl g Ko 1
o
3 1 Al e (502D
AM ! sl am B 1———4—-<:) oder
i ' Ueca, oM C504D
O (U S
4n_[100,
=" oM
Uecamm12..~45V

Applikationsbeispiel: C 500 D fiir 4 1/2-stelligen
Betrieb

Analog- bzw. Digitalprozessor

Bezeichnung der Anschliisse

1 AXW

2 AXL

3 Ureffo
4 UReffi
5 AGND
6 CH2

7 CHL

8 B

9 A

10 KO

11 DGND
12 Ucc-
13 1o

14 Iy

15 Bo

16 Uccs
17 C x1
18 Co2

Analogeingang High
Analogeingang Loy
Referenzausgang
Referenzeingang
Analogmasse
Referenzkapazitiit
Referenzkapazitit
Steuereingang B
Steuereingang A
Kompar‘atorausgang
Digitalmasse

neg. Betriebsspannung
Integratorausgang
Integratoreingang
Treiberausgang

pos. Betriebsspannun
Nullpunktkapazitit
Nullpunktkapazitit

Typstandard: TGL 43084
Bauform: DIP-18, Plast (Bild 6)

Die integrierten Schaltkreise C 500 D, C 501 D und C 502 D sind Bestandteile eineg
integrierten A/D-Umsetzersystems flr den Aufbau eines hochwertigen Digitalvoltuieters,
Der C 500 D ist ein Analogprozessor fiir den A/D-Umsetzer mit 14 Bit Genauigkeit
(4 1/2 digit). Der C 501 D ist ein Analogprozessor, der Bestandteil eines A/D-Umset-

zers mit einer Genauigkeit von 11 Bit (3 1/2 digit) ist.
Ausgewiihlte Kennwerte

Kennwert ;{:ir‘ciﬂen MeRBbedingung min, | typ. | max. |Einheit
Betriebsspannung UCC+ 11,4 15 v
U, 11,4 15 \
Stromaufnahme ICCJr UCC =12V 20 mA
"full-scale"-Linearitdts- Flin C 500 D -1 LSB
fehler Flin C 501 D -5 LSB
Umpolfehler FR C 500 D 1 LSB
FR C 501 D 5 LSB
FCM C 500 D 1 LSB
FCM C 501D 5 LSB
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Analog- bzw. Digitalprozessor

ug:-.i" +5V

C500D
c501D

El
ﬂ

o R
[« B oYl Yo

wnf _:]Ez/q

AlD|> 1o

Sx 302
D2

a s

D3 {3~

25 L:»—KL

Dh LC*———K 5x [sF

JI]
|
=
]
.

[

§A

$3

sc

§D

I S A O

S

w518

Applikationsbeispiel: 4 1/2-stelliges Anzeigesystem
Bezeichnung der Anschliisse

1 B Steuereingang
9 D1 Digit 1, LSD
3 D2 Digit 2

4 D3 Digit 3

5 D4 Digit 4

6 D5 Digit 5

7 SA Segment A

8 ©SB Segment B

9 SC Segment C

10 Masse

11 8D
12 SE
13 SF
14  SG
15 KO
16 TR
17  OSZ
18 2 OK
19 A

20 UCC

Typstandard: TGL 43058
Bauform: DIP-20, Plast (Bild 8)

Segment D
Segment E
Segment F
Segment G

Komparatoreingang

Trigger-Eingang
Oszillatoreingang
Ausgang
Steuerausgang A
Betriebsspannung

Der C 502 D ist ein Digitalprozessor mit BCD-gemultiplexten 7-Segment-Ausgéngen fiir

max. 4 1/2 digit.
Ausgewdhlte Kennwerte

Kennwert Iz{euil;:zh-en MeBbedingung min. | typ. max. |Einheit
Beriebsspannung: UCC 4,75 5,25 A
Stromaufnahme ICC 110 mA
fowpumgngsteon fUr | 1 ma
Betriebstemperaturbereich Ta 0 70 °C
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C 504 D r*-L-Digitalprozessor fiir 14 Bit breite Ausgangsinformayy,,

Uecsmtby Bezeichnung der Ansq);
e 1 QA BCD 20
2""*‘* 2 QB BCD 21
» 3 QC BCD 22
i,“g 4 - frei
oRg 5 QD BCD 23
BL 5xg60R . 6 DI  Digit 1, Lsp
o1 = p 7 D2 Digit 2
bz = 8 D3  Digit 3
o3 —— K 9 D4  Digit 4
DH : 10 D5 Digit 5, MSp
D5 Fic bh ::;}% 5"57”1 11 - frei
Diore - e 12 UR  Underrange
autg. WirekLd ’.,' 'L, ":' H 13 P Polaritit
iy el s ‘c"" RSt s 14 GND Masse
o< 15 A Control A
amH 7 ‘;ﬁ(, cht 16 B Control B
Csm: A @ 3P 34g 413 17 EOC  End of Conversion
501D ¢ B o[ 18 - frei
i M ol ¢ 19 OR Overrange
i : " gg zKooK f{osz/zootoo
omparator
oM l LD 22 ST Start
S B At 23 31/2, Digit
iz
| 24 BL Blank-Eingang
C 504 D mit 4 1/2-stelliger Anzeige und BCD-Ausgéngen 3(5; : g;g:
Typstandard: TGL 43268 27 OSZ  Oszillator
Bauform: DIP-28, Plast (Bild 12) 28 UCC‘ Betriebsspannung

I-L-Digitalprozessor mit 3 1/2 und 4 1/2 digit Auflosung, MeBwertausgabe mit einer ge-
multiplexten Ausgabe des MeRBwertes im BCD-Format, zusidtzliche Steuer und Ausgabe-
mdglichkeiten wie Digitumschaltung, Sperren der BCD- und Digitausgénge, Start, Vor-
zeichen, Uber-/Unterlauf, End of Conversion, spezielle Auslegung zur Steuerung der
Analogprozessoren C 500 D und C 501 D.

Ausgewihlte Kennwerte

Kurz- . . S
Kennwert zeiohen MefBbedingung min. | typ. max. |Einheit
Betriebsspannung UCC 4,75 5,25 \
Stromaufnahme ICC 55 mA
Betriebstemperaturbereich Ta 0 70 °C
Eingangsspannung der
Logikeingéinge UI 5,5 v
Ausgangsstrom L IOL 10 mA
Ausgangsstrom L an P IOL13 20 mA
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Ussg

¢ 520 D 3-digit-Analog-/Digital-Wandler

souF _4MF  sUcc
o 330nF J] é
P3
5K RyR, Re|Re
WoHh 14y
'LU7 2 A
i I B
L €5200 c
1\ '°
P2y 18
25K
P
*Uee

Applikationsbeispiel: Einsatzschaltung des C 520 D in Verbindung mit LED-Anzeige-
elementen Typstandard: TGL 38014

Bezeichnung der Anschliisse Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)
{ - BCD-Datenausgang Qp 9 - N}Jllpunktabgleich

9 - BCD-Datenausgang QA 10 - E}ngang "L<_>w"

3 - NSD-Digitausgang (folgendes Digit) 11 - Eingang "High"

4 - MSD-Digitausgang (hochstwertiges Digit) 12 - Integrationskondensator

5 . LSD-Digitausgang (letztes Digit) 13 - Endwertabgleich

6 - Hold-Geschwindigkeitsumsehaltung 14 - Betriebsspannung Ucc

7 - Masse ) 15 ~ BCD-Datenausgang QC

8 - Nullpunktabgleich 16 - BCD-Datenausgang Qp

Analog-/Digital-Wandler nach dem Zweiflanken-Integrationsverfahren (Dual-Slope) fuir
3-stellige digitale MeBwertanzeigen, Einstellbarkeit der Umsetzrate von "hold" bis
'schnell", TTL-angepaBt, integrationszeitabhéngige Storspannungsunterdriickung, relative
Unempfindlichkeit gegeniiber Taktfrequenzsechwankungen.

Ausgewdihlte Kennwerte

Kennwert ;{euilj;en MeBbedingung min. | typ. max. |Einheit
Betriebsspannung U ce 4,5 5,5 \'
Stromaufnahme ICC 20 mA
MeBeingangsspannung Ulﬂ /il -0,099 0,999 . \
Linearitdtsfehler Fl 0,1 %+1 digit
Geschwindigkeitsumsehaltung

* Normal-Betrieb Ug 0 0,4 \'

* Hold-Betrieb US 0,8 1,6 \%

* High-Speed-Betrieb UB 3,2 5,5 \4
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C 560 C

1
DAC
Doten-
eingonge
7
C 560()]
el %
i
4 =, o 1
+5V
kil e &6‘
12| 1
,
e, 47 ° 4
Ry Offsetabgleich

M58 LS8 | Y
LLLLLLLL +128V
Hbbbtitew ov
HHHHHRHH ~427Y
Sk
0. I265V g
i 43K ypro- 58
Ry

Ry Endyertabgleich

Applikationsbeispiel: 8 Bit D/A~Wandler mit bipolarer Ausgangs-

spannung

Typstandard: TGL 43792

Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)

8 .Bit Digital-/Analog-Wandler, mikroprozessorkompati

Bezeichnung der Ansepyy
Dateneingang DB 0, ISy
Dateneingang pp 1
Dateneingang pp 9

35e

Dateneingang Dp 3
Dateneingang DR 4
Dateneingang DB §
Dateneingang DR ¢
Dateneingang' DB 7, MSp
Chip Select 2, m
Chip Select 1, TS

W 0 ~J O G R W DD

==
= o

Betriebsspannung U

—
™o

Digitalmasse Mp

[
w

Analogmasse Mp

[ay
=

Auswahleingang

UosEL
Sense-Anschlug
Uosen

Spannungsausgang
Forece Ug

—_
o

16

Der C 560 C setzt einen 8 Bit breiten Digitalwert in eine analoge Ausgangsspannung mit

einem max. Fehler von 0,4 % vom Endwert um. Der Ausgangsspannungsbereich ist mit

dem AnschluB 14 (Upggl,) anschluBprogrammierbar. Das Zwischenspeichern der Eingangs-

daten iber CS 1, CS 2 und die Betriebsspannung von 5 V ermoglichen eine optimale
D/A-Schnittstelle in 8 Bit Mikrorechnersystemen.

Ausgewdhlte Kennwerte

Kennwert ;felelirezh"en MefBbedingung min. | typ. max. |Einheit
Betriebsspannung UCC 2,5 V-Bereich 4,5 16,5 A
Ucc 10 V-Bereich 11,4 16,5 \
Stromaufnahme ICC 25 mA
Ausgangsstrom IO 5 mA
Eingangsspannung Low UIL 0,8 v
Eingangsspannung High UIH 2,0 5,5 \
‘Endwertausgangsspannung UOFS UCC =5V 2,25 2,5 \
UOFS UCC =10V 9 10 \
Offsetfehler FO +1 LSB
Linearitédtsfehler FL .5 LSB
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c 565 C
C 5650 C

Uo

I

o— DAC 20v{L
oo
o—1 wove_
o—r
o— +25V
P
o—oI F ap
o— Jourt
o—ri b0
o—o
o—roH
LS
o—3]“8 -sv
cs65C
kK 1m BOBID
157 04 3 tlogs
22,8
l——v-—i 22nF|
s b
{5¥ Ucez 1004 +15V
£ rp 80 wrK
" 100 R,
My 15V
4
Ref Ref
Ref
" out|
Ra
10002 R+ Offsetabgleich
R, Endwartabglaich J

Applikationsbeispiel: 12 Bit Digital~/Analog-Wandler mit
interner Referenz

Typstandard: TGL 43159
Bauform:

DIP-24, Plast (Bild 10)

Digital-/Analog-Wandler, 12 Bit Genauigkeit
Digital-/Analog-Wandler, 10 Bit Genauigkeit

Bezeichnung der Anschliisse

1
2
3

4

nicht belegt

nicht belegt

positive Betriebs-
spannung (Ucci)
Referenzspannung-
Ausgang
Referenzspannung -
Masse
Referenzeingang
negative Betriebs-
spannung (Uccg)
Bipolaroffset-Eingang
Stromausgang DAU
Widerstand 10V-Bereich
Widerstand 20V-Bereich
Masse

Bit 12 nur C 565 D
Bit 11 nur C 565 D
Bit 10

Bit 9

Bit 8

Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit

HNWsoo

Digital-/Analog-Wandler mit einer Auflésung von 12 ‘Bit (C 565 C) und 10 Bit (C 5650 C),

interne temperaturkompensi

erte

Z-Dioden-Referenzspannungserzeugung,

Stromausgang,

Gegenkopplungswiderstéinde fiir 1/U-Wandlung mittels externem OPV vorhanden.

Ausgewdhlte Kennwerte

Kurz- . . . .
Kennwert zeichen MeBbedingung min. | typ. max. |Einheit
positive Betriebsspannung UCCI 11,4 16,5 \Y
negative Betriebsspannung UCC2 -16,5 11,41 V
Stromaufnahme ICCl 5 mA

—ICCZ 25 mA
Linearitéitsfehler FL C 565 C -0,75 0,75 LSB
UCC = 11,4V FL C 5650 C -0,5 0,5 LSB
Ausgangsspannung fiir un-
gepufferten Betrieb des U9 -1,5 10 \%
Wandlerausganges
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{N
1 : C 570 C 8 Bit Ana].og"/ Dlgltal-Wandler ; C 574 C 12 Bit Analog_/Digital_Wandler
| C571 C 10 Bit Analog-/Digital-Wandler : . au L Troon
o = Bezeichnung +15Vo S Ucct A/D 0B
g +5V et der Anschlii - gy
ps A usse 15V0o— cec2 16
J EW wos0) |4l Lé%n /D 51” 9 v 1 - Ausgang Bit 91) + 5o 474 100n 1}y 0 7 oLSB
n Up=0. 10V Bl 2 o 2 - Ausgang Bit g == QF & = <2 L
. bzw 5V NP o 8 - Ausgang Bit 7 T oL L L 2tns 2 Ho
i 250 R 5 2 4 - Ausgang Bit g 474 100n 19
1 R ‘ Datenausgd A 1 6] cs2 3 o
it Y 2 6 4o ermsoa?oe 5 - Ausgang Bit 5
1 > R Ry " (g 31 6 - Ausgang Bit 4 33 csi i |20 o
i Signal- {3 Ma o 7 - Ausgang Bit 3§ 100k 4 21
i ™ v J_-. e L;‘}if_‘g Mod 0 [ 5158 8 - Ausgang Bit 9 1 A0 5 o
il Tow Jém b — 9 - Ausgang Bit 1(ygy startimpuls o 54 RIE s o
i 15V o— Uec2 s1s flo 1(1) - gCCl 100 0 7 123
1 ) ul, = 1 - Lingang Losche ‘ KUl REF
i Losch-u. LS| C57C fMp P n/ 100k 2%
X S':nm"‘;om D i Starten (L/S) . 8 UoRer 8 <o
i @) 12 - Uccs 100 2 3 |50
i R1 R2 R3 R4 RS 13 - Analogeingang | e N BO 26
; C570D 200hm  24kOhm  1.8kOhm  10kOhm 20 Ohm/LSB 14 - Analogmasse i Ui=0..10V o LEF STy 10 °
; C571D 100hm 24kOhm  47kOhm  10kOhm 5 Ohm/LSB 15 - Betriebsarten- % er . 1 n {2l omss
i UFHSChaltung Ui=0...20V © U 20v
‘ : i"? - g%gxtr‘%masse Mp Analogmasse & 2 Ma sA |8 _ostat
] pplikationsbeispiel: Einsatzschaltung des C 571 C mit - "TUS-Ausgang al 15 [~ ostas
il Abgleichkomponenten 18 fTS) Digitalmasse ¢ Mo csTc
e - Ausgang Bit 10 i ‘
HiEs Typstandard: T . . a
il Bgﬁform:ag)IP—l?zL ?’?ﬁftg (Bild 6) (LsB)) Applikationsbeispiel: Mikroprozessorgesteuerter A/D-Wandler fiir unipolare Eingansspan- i
e ’ 1) nur C 570 C i.V nungen (C 574 D/U 880 D) Typstandard: TGL 43299 :
o Bezeichnung der Anschliisse Bauform: DIP-24, Plast (Bild 10)
b _/Digi ; . 1 Betriebsspannung fiir Logikteil Uccg 11 negative Betriebsspannung -Ucc2
| Analog-/Digital-Wandler 8 Bit (C 570 C) und 10 ‘Bit (C 571 C) nach dem sukzessiven Ap- 9  Eingang 12/8 ¢ ’ 12 Eingang BO
¥ proximationsverfahren zur Umsetzung von Eingangsspannungen i 3  Eingang CsT 13 Eingang flir 10 V Spannungsbereich Uy 10 v
b s und 5 V. Teist i g g p gen zwischen 0 und 10 V bzw, 4 Eingang A0 14 Eingang flir 20 V Spannungsbereich Uy 90 v
I , Tristate-Datenausgéinge, TTL-kompatibel, kurze Umsetzzeit. 5 Eingang R/C 15 Digitalmasse My
" ¢ Eingang CS 2 16 Datenbit 0 (LSB)
X 7  Betriebsspannung fiir Referenz Ucci 17- Datenbi
: . nbit 1 - 10
! " 8  Referenzspannungsausgang UQREF 26 ate
Ausgewdhlte Kennwerte 9 Analogmasse Mp 27 . Datenbit 11 (MSB)
L 10 Referenzspannungseingang UIREF 28 Ausgang Status SA
i Rurz- o . : . X . .
i Kennwert L Mefbedingun i sy Der C 574 C kann ohne zuséitzliche Treiber- und Peripheriebausteine mit 8 Bit oder
zeichen gung min. | typ. | max. |Einheit 16 -Bit Mikroprozessoren zusammengeschaltet werden. Dabei werden Lese- und Umsetz-
ositive Betriebs ] - kommandos unmittelbar dem Steuerbus entnommen. Die Ausgangsdaten kénnen entweder
: positiv spannung | Uney 4,5 5,5 v als ein 12 Bit.Wort oder zwei 8-Bit Bytes gelesen werden.
. . .. y g
| ;egatlvef Betriebsspannung Uteo 13,5 -16,5| V Ausgewiihlte Kennwerte
i tromaufnanme 1 U = _
CC1 11 L 10 mA Kennwert Iz?iizhen MeBbedingung min. | typ. | max. |Einheit
i ) 'Iccz 15 mA
o Linearititsfehler 1Ny C 570 C 0,5 LSB Linearitétsfehler ) 1 LSB
i ¥, ] C 571 C 1 LSB Umsetzzeit to 40 Bs
- Umsetzzeit t C 57
A ? 0C 15 40 s Nullpunktfehter
I tC c H (Bipolarbetrieb) Il;‘ZPI 12 LSB
[ C 571 C 15 30 Hs .
I Fullscale-Fehler [Fpgl 21 LSB
| I 270 271
.




C 670 C / C 670 Cn

8 Bit A/D-Wandler
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Applikationsbeispiel: Mefwerterfassung mit 8 Eingangskanilen

Typstandard: TGL 45135

Bauform: DIP-18, Plast (Bild 6)

Bezeichnung
der AnschlusSe

1

16
17

18

i. v,

Ausgdng Bj
(sg) o
Ausgang Bit ¢
Ausgang Bit
Ausgang Bit g
Ausgang Bit 4
Ausgang Bit g
Ausgang Bit 9
Ausgang Bit ]
(MSB)

Ucct

Eing, Ldschen/
Starten (GRST)
Ucca
Analogeingang
Analogmasse
Betriebsarten-
umschaltung (M)
Digitalmasse
Status-Ausgang
SA)

Enable-Eingan
(EOD) ¢

8 Bit Analog-/Digital-Wandler nach dem sukzessiven Approximationsverfahren zur Umset-
zung von Eingangsspannungen zwisehen 0 und 10 V bzw. -5 und 5 V, Tristate-Bit-Aus-

giinge, TTL-kompatibel, kurze Umsetzzeit, pinkompatibel zum C 570 C, wenn der
Enable-Eingang auf die Digitalmasse gelegt wird.
Ausgewiihlte Kennwerte
Kennwert Kurz- MeBbedingung min t max. |Einheit
zeichen ' yp- '
positive Betriebsspannung UCCl 4,5 5,5 Vv
negative Betriebsspannung —UCCZ 13,5 16,5 \
Stromaufnahme ICCl U11 =L 10 mA
"ICCZ 18 mA
Nullpunktfehler IFZP] C 870 C 2 LSB
|FZP| C 670 Cn 1 LSB
Linerarititsfehler %) C 670 C 1 LSB
|FL| C 670 Cn 0,5 LSB
Umsetzzeit tC 10 40 Hs
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Applikationsbeispiel: Thermometerschaltung

rypstandard: TGL 43408
Bauform:

DIP-40, Plast (Bild 14)

3 1/2~digit-CMOS-Analog-/Digital-Wandler

Bezeichnung der Anschlilisse

21 BP

22 100 G
23 100 A
24 100 C
25 10 G

26 Upp

27 C INT
28 BUFF

29 C A/Z
30 IN LO
31 IN HI
32 COMMON
33 C REF -
34 C REF +
35 REF LO
36 REF HI
37 TEST

38 0SC 3
39 08C 2
40 08SC 1

Vollstdndiger 3 1/2-digit-Analog-/Digital-Wandler nach dem Zweiflankenverfahren mit au-
tomatischem Nullpunktabgleich in CMOS-Technik. Der C 7136 D zeichnet sich insbeson-

dere durch seine geringe Stromaufnahme, seine geringe AuBenbeschaltung und den Be-

trieb aus nur einer Spannungsquelle aus. Der C 7136 D kann direkt eine Flissigkeitsan-

zeige fir Parallelansteuerung (z.B. FAR 09) treiben.

Ausgewéihlte Kennwerte

Kurz- . . . .
.| typ. max. |Einheit
Kennwert zeichen MeBbedingung min yp
Betriebsspannung U cc 7,2 12 A
Stromaufnahme 200 A
(Auto-Zero-Phase) Iec H
Linearitdtsfehler ¥l 1 Digit
Segment- und Backplane- U 9.5 7.5 v
’ H
Ausgangsspannung (e}
Umpolfehler IFrol 1 Digit
Common-Spannung 'UCOM 2,6 3,4 v
TK der Common-Spannung UCOM 150 ppm/K
Taktfrequenz fOSZ 50 kHz
Analogeingangsspannung UI 35/36 U ce USS \%
Ur 30/31
Verhéltnismessung RR 999 1001
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U 739 DC 12 Bit Analog/Digital-Wandler

* In Entwick]ung o

% 13 15 1 i ]
(]
ol eal fio R
10 P2 o [ / I
INT 4 [
COMP A BUFF ({1 ——on
,—r: < f i |
‘ A I / [ [ l '
1 | ( |
o < { (L
N I
e Low | B
otox i
|
é L —— R — d
Nulldurch-
2“:3""- STEUERLOGIK k —{ o
ektor
Sl S  S— N
foretator Vorteier_4:1 }H—{ 21 = 31 zanter [ zanier {21201
|
| Latch Latch
Hold Codierung Codierung Pol
Sehalter i |
(inakti L ]
inaktiv} L—__ _____ N
py 4 4
250———! j
6 Ausgangsstufen |
Do 01 2 3 485 & 7
Ubersichtsschaltung Bauform: DIP-28, Plast (Bild 12)
Bezeichnung der Anschliisse Typstandard: TGL 45443
1...5; 26...28 Datenausgang 12 Auto-Zero-Kapazitit 18 Referenzeingang Low
6 Ausgangsaktivierung 13 Eingang Low 19 Referenzeingang High
7 Abschlul der Umsetzg. 14 Eingang High 20 Testeingang
8 Digitalmasse 15 Analogmasse 21...23 Oszillatoransehluf§
9 neg. Betriebsspannung 16 Referenzkapazitiit neg. 24 pos. Betriebsspannung
10 Integratorausgang 17 Referenzkapazitdt pos. 25 AdreBeingang

Der U 739 DC ist ein datenbuskompatibler integrierender 12 -Bit CMOS-Analog/Digital-
Wandler mit byteweiser Datenausgabe im gepackten BCD-Format. Die Dateniiber-
tragung wird vom Mikrorechner aus gesteuert (passives Verhalten des Wandlers). Zur
Steuerung der Dateniibertragung dienen die Eingénge "Ausgangsaktivierung" (OEL ,
Ausgang hochohmig oder aktiv) und der "AdreBeingang" (Low/High/Byte/Select) LHS.
Der Abschlu einer Umsetzung und die Aktualisierung der Latchinhalte wird vom Aus-
gang "AbschluB der Umsetzung" (EOC) angezeigt, der zur Interruptantorderung genutzt

werden kann.
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Die Umsetzung erfolgt bei anliegender Betriebsspannung fortlaufend.

punktionstabelle
@ LHS DO0 DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 DO7
H X hochohmig
I L Al Bl C1 D1 A2 B2 C2 D2
L H A3 B3 - C3 D3 A4 B4 B4 P
A, B, C D BCD-Kodierung (mit Stellenangabe)
H
) Polaritét (MSD, H bei positivem Ergebnis)
Grenzwerte
[zie?irczh-en min. max. Einheit
positive Betriebsspannung UCCl 0 6 \'%
negative Betriebsspannung —UCCZ 0 9 \
gpannung an Pin 23 Uys 0 Uscy \%
gpannung an Pin 1 bis 5 Uy s N 0 Usey v
gpannung an Pin 26 bis 28 Uys 08
. 1
Spannung an Pin 7 U7 ) 0 UCCl \
Spannung an Pin 25 U25
7 gpannung an Pin 6 UG
. 2)
Spannung an Pin 13 U132) Ueco Ucer \
Spannung an Pin 14 U14
. 2)
Spannung an Pin 18 U18
Pin 19 v, 2
Spannung an Pin 19
Strom Datenausgénge IDOL 0 1 mA
—IDOH
Strom des Ausganges socL 0 2 mA
AbschluB der Umsetzun -
®  |'rocH
Verlustleistung 1 Ptot 100 mW
1) Kurzsehlu < 1 s
" et <
2) Ubersehreitung an INL, INH (13, 14) zuldssig, wenn 113, L, = 100 pA
Ausgewdihlte Kennwerte
Kennwert iz(élil;:i_en min, max. Einheit
Betriebsspannung UCCl 4,75 5,25 \
Ueez
Umgebungstemperatur ’I‘(j 0 +70 °C
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Zeitgeber- und Zeitsteuerschaltkreise y 4541 DG Programmierbarer CMOS Timerschaltkreis
* In Entwicklung *
1 B 555 D  Zeitgeberschaltkreis —
W . . —8 7%
H . B 556 D  Doppelzeitgeberschaltkreis AR
i —(8) MR
*Ucc | Bezeichnung der Anschliisse 00t/
. e Aus B 555 D @l =
3 gang ——1 , /8 Salect
E asse {12)
\ . 12) | A
2 Triggereingang Komp. 1
| BSS5D | Steverspovwng | 3 pceung (3, :
| Us 4  Rlicksetzeingang (2) B
Ml T 5  Kontrollspannung !
i i 10n 6  Eingang des Schwellenwertschalters (Komp, % L |
il I 7 Ausgang fiir Entladung
: 8  Betriebsspannung . !
it ‘ W
H ety Us B 556 D | n— — o
| yibyericin ST @ 1
! Takiperiode UceYs 1 Ausgang fiir Entladung 1. System \ :
5 te=RyCN2 2 Eingang des Schwellenwertschalters 1, System :
i Lo bl s . stem s : -1 Plast (Bi o
i Applikationsbeispiel: Astabiler 5 Ausgang 1. System y . Bezeichnung der Anschliisse Bauform: DIP-14, Pla A |
Multivibrator 6  Triggereingang 1. System 1 Anschluf$ fir Widerstand R, 9 Eingang fir Auswahl Q/Q
7  Messe . o
i Bauform: ;
; . 8  Triggereingang 2. System ) . AnschluB fiir Kondensator CTc 10 Betriebsartenauswahl (Mode)
(| B 555 D: D}P—S, PI&;St (5(31131%2;) 9  Ausgang 2. System 3 Oszillatoreingang, AnschluB 11 nicht belegt
1 B 6§56 D: DIP- Plas i i i
(1] 006 14, Plast (Bl 10 Ricksetzeingang 2. System fir Widerstand R 12 Eingang zum Programmieren des
|11l Typstandard: 11 Kontrollspannung 2. System 5
o b 555 De TGL 34160 12 Eingang des Schwellenwertschalters 2, System 4 nieht belegt Teilerverhéiltnisses n
; 555 D: 13 Ausgang fir Entladung 2. System i i
B 556 D: TGL 42466 14 Betriebsspannung 5 Auto-RESET 13 Eingang zum Programmieren des
e 6 Master-RESET Teilerverhiltnisses n
i 7 Masse 14 Betriebsspannung
LS| : .
:W“ Einfach- und Doppelzeitgeberschaltkreise fiir prizise Zeitverzdgerungen im Bereich von 8 Ausgang .
Mikrosekunden bis Stunden, extern trigger- und riicksetzbar, Funktionsweise im astabilen Der U 4541 DG ist ein in CMOS-Technologie gefertigter programmierbarer Zeitgeber-
I oder monostabilen Betrieb sowie als Pegelumsetzer von TTL auf 15-V-CMOS moglieh, schaltkreis, der sich durch eine geringe Stromaufnahme und einfache Programmierbarkeit
" S . . . ’ Py
I Ausgewéhlte Kennwerte auszeichnet. Er ist in der Lage, mit einer externen Beschaltung von zwei Widersténden
‘ ‘ und einem Kondensator eine Taktfrequenz im Bereich von 1 Hz bis mindestens 100 kHz
i Kennwert Iz{e?izzh—en MeBbedingung min. typ. max. |Einheit zu erzeugen. Ein dem Oszillator nachgeschalteter Teiler teilt diese Frequenz wahlweise
; durch 28, 210, 213 oder 216, abhéingig von der Programmierung der Adresseingénge. Die
i ;5‘ ‘ Betriebsspannung UCC 4,5 16 v geteilte Oszillatorfrequenz ist am Ausgang verflighar. Es besteht die Moglichkeit, den
é ’ i Stromaufnahme Ioa B 555 D 15 mA Timer als Teiler des Oszillatortaktes oder als Mono-Flop zu betreiben.
‘ ICC B 556 D 30 mA Fs sind zwei RESET-Modi méglich: RESET bei Anlegen der Betriebsspannung und durch
‘ Ausgangsstrom 13; I5,9 -200 200 mA einen extern an das vorgesehene Pin anzulegenden Impuls. Mit Hilfe einer Ausgangssteu-
", i Sehwellstrom g 19 0,25 BA erung kann. festgelegt werden, welchen Pegel der Ausgang bei einem RESET-Impuls an-
HH . Triggerstrom Ly —16,8 2 mA nimmt. Im Mono-Flop-Betrieb sind damit Einschalt- bzw. Ausschaltverzogerungen reali-
I ‘: Entladeleckstrom Ls 11,13 100 nA sierbar. Somit gestattet der U 4541 Verzégerungszeiten von 1,5 ms bis 9 Stunden, die
i L 276 durch Kaskadierung mehrerer U 4541 noch vergroBert werden kdnnen. -
,“ | 27




Programmierméglichkeiten ' Ansteuer- und Treiberschaltkreise

: Pin 12 | Pin 13 | Zahl der Teilerstufen " : .
iy A 227 D LED-Ansteuerschaltkreis
1 High Low 8 256 Bezeichnung }
Low High 10 1024 Uref minUcc Ust der Anschliisse 3
12 VQA 1204, 1 Masse !
Low Low 13 8192 , 9 Helligkeitssteuerung |
High High 16 65536 Lﬁr}m [umuﬁ batmeb 3  max. Referenz-
— spannung {
Zustandstabelle ' 'ﬂz % % gf % iz gf iz iz iz izpunm. 4 LED 12 |
betriet 5 LED 11 i
_ _ 6 LED 10 o
Pin Low High 1 1] [ 1] f—j 7 LED 9 |
| 082201\\ M Tig 17 6 16 14 13 12 11 10 8 LED 8 1
: 5 Auto-RESET arbeitet kein Auto-RESET méglich . ‘ - o A277D 9 LED 7 o
I 6 Timer arbeitet Master-RESET 1234567809 i(l) EEB g il
9 Ausgang Low nach RESET Ausgang High nach RESET 12 LED 4
. . . ; R 3
10 Mono-Flop-Betrieb Teilerbetrieb : SL"‘E\'..‘/ %i Egg 9 |
schaltung
. . | ;l‘lor"l;\:rl“‘ A 15 LED 1 }
| Ausgewdihlte Kennwerte .;,xsw." - Uref max 16 min. Referenz- ;!
} siekann entfal spannung :
i Kurz- . . N . 17 Steuerspannung ;
B Kennwert zeichen MeBbedingung min. | typ. max. m Applikatiohsbeispiel: A 277 D fiir Punkt- und Bandbetrieb 18 Betriebsspannung B
! - Typstandard: TGL 38011 Ucc {
i Betriebsspannung Upyp 3 15 % Bauform: DIP-18, Plast (Bild 6) ‘
Betriebsspannung zur Ge- Upp 8,5 v LED-Ansteuerschaltkreis fiir Quasi-Analog-Anzeigen mit max. 12 LED, wahlweise im |
';::1 walhrielstung der Auto- punkt- oder Bandbetrieb je nach LED-Anschaltung, Kaskadierbarkeit, Helligkeitssteu- ;
H 5 - ; ‘ o
! RESET-Funktion erung, Arbeitsweise zwischen gleitend und abrupt einstellbar. ol
\ | Stromaufnahme IDD UDD =5V 20 HA : !
Y (Pin 5 = High) Upp = 10V 40 pA Ausgewdihlte Kennwerte ;
U= 15V 80 HA ' : : ‘
I _ B DD Kurz- MeBbedingun min. | typ max. |Einheit
n f‘ (Pin 5 = Low) UDD =5V 200 HA Kennwert . zeichen ef3bedingung . .
! | Upp= 10V 250 nA Betriebsspannun
| U, =15V 500 uA etriebsspannung
I DD Bandbetrieb U 10,5 18
W Verzogerungszeiten nach tPLH UDD =5V 3,5 Hs ce 5.5 18 Vv
) 8 Teilerstufen ur, | Ypp= 10V 1,25 us Punictbetricb co 0, 6,2
,I , U =15 V 0.90 S Eingangsspannungen UI , :
i DD ’ ¥ LED-Strom 0 20 mA |
? Verzogerungszeit nach ooy [Upp =5V 6,00 ps gleitend bis abrupt LED ‘
- 6 Tei _ ;
bt ‘ 16 Tellerstufen ‘et | Upp = 10V 3,5 Hs Eingangsstrome Ty Ay 2 HA ‘i
| Upp =15V 2,5 s T il
: " - i
. Taktfrequenz fC UDD 5V 5 MHz Stromaufnahme ICC 10 mA Pl
Upp = 10V 1 MHz Verlustleistung pro p 350 | mw ¥
Upp =16V 14 MHz Treiber v =
Bl 279
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B 3040 DA

Treiber - Sensor - Schaltkreis
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Ubersichtsschaltplan

Typstandard: TGL
Bauform: DIP-28, Plast (Bild 12)

Der B 3040 DA ist in In-Circuit-Testern zur Priifung von bestiickten Leiterplatten hohep
Komplexitédt vorgesehen.
Funktionsgruppen: * Analogeingénge fiir Treiber- und Sensorteil

* Treiber

* Sensor mit Auswertelogik

* Steuerlatches

Ein- und Ausgénge sind TTL-kompatibel.

Ausgewiihite Kennwerte

Kurz- . . Co
Kennwert zgi[;zzhen MefBbedingung min. | typ. max. |Einheit
Betriebsspannung UCCI 4,75 5,25 v
Uccz 23,75 24,25 V
‘UCCB 19,75 20,25 V
Analogeingangsspannung UI -8 16 \
Ausgangsstrome IDN 1,5 mA
IDP 1,5 mA
IRSL; "IRSH 10 mA
Betriebstemperaturbereich Ta ] 10 70 °C
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B 3718 VC

Bipolarer Schrittmotor-Treiberschaltkreis
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Ubersichtsschaltplan

Bezeichnung der Anschliisse

1 Betriebsspannung (Ucc)

2 Strom-Programmiereingang (I1)
3  Stromrichtungs-Programmier-

eingang (Phase)

-3 T O

(Ph)

Strom-Programmiereingang (Ig)
Komparatoreingang (C)
Referenzeingang (URef)
Alarmausgang (Ya1)

Bauform: TO 220-Plast 15polig (Bild 22)

Masse (M)

Masse (M)
Motorversorgungsspannung (Upin)
Monoflopeingang (T)
MotorwicklungsansehluB (Ma)
Stromsensorausgang (E)
MotorwicklungsansehluB (Mp)
Motorversorgungsspannung (Upin)
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Der Schaltkreis B 3718 VC ist fiir die Steuerung einer Wicklung eines bipolaren Schritt.
motors in Vollbriickenschaltung bestimmt. Die H-Briicke besteht aus zwei Push-py).
Gegentaktendstufen mit je zwei integrierten Freilaufdioden gegen Masse und Motoryep.
sorgungsspannung.

Die Senkentransistoren werden stromgechoppert. Zwei Schaltkreise in Verbindung mijt We.
nigen externen Bauelementen sind in der Lage, einen zweipoligen bipolaren Schrittmotm.

zu steuern.
Logische Zuordnung:

Ph H H H H L L L L

I0 H L H L H L H L

I1 H H L L H H L L

MA Quelle / Senke D

My / Senke 1) Quelle

Quellentransistor T1 X X X X # * * *
Quellentransistor T2 * * * * X X X X
Senkentransistor T3 X + + + X X X X
Senkentransistor T4 X X X X X + + +

H .. hoher Spannungspegel ( 22V) L .. niedriger Spannungspegel

(<0,8V)

Transistor leitend,

X .. Transistor gesperrt
* .. Transistor leitend + ..
stromgechoppert

/ . Ausgang hochohmig 1) .. wihrend toff hochohmig

Der B 3718 VC besitzt LS-TTL-kompatible Steuereingéinge. Er besteht aus der durch
UND-Gatter gesteuerten H-Briicke mit integrierten Freilaufdioden, den Stufen Strom-
programmierung, Stromrichtungsprogrammierung, Stromsensor ‘und Chopperung, dem
ODER-Gatter und dem integrierten Thermoschutz mit Alarmausgang.

Die Stromprogrammierstufe gestattet bei vorgegebenem Stromsensorwiderstand RS eine

Einstellung des Briickengleichstromes in folgenden Stufen.

I0 I1 Briickengleichstrom

H H kein Strom

L H kleiner Strom (UCL)
H L mittlerer Strom (UCM)
L L max. Strom (UCH)

Das KurzschlieBen der Ausginge MA und MB gegen Masse, Motorversorgungsspannung und

untereinander ist unzuldssig. Die Kiihlfahne fiihrt Massepotential.
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Betriebsbedingungen
[ Kurz- i max Einheit ‘
gennwert zeichien min. ’ !
;etpiebsspannung Uae 4,75 5,25 \' i
Motor-Versorgungs- UMM 10 40 \%
spannung |
Eingangsspannung High UIH 2,0 \ ;
fingangsspannung Low U 0,8 \ 1 i
Diodensperrspannung UR 0 42 \' ; !
Ausgangsstrome ‘
Anschliisse MA’ MB IMA’IMB -1,2 1,2 A j
Ausgang E Ip -1,2 A t
AR
Ausgewiihlte Kennwerte i
i
| Kurz- . . - ?
Kennwert zeiolkien Mefbedingung min. | typ. max. |Einheit |
Stromaufnahme Iec 25 mA ; |
Eingangsstrom High Ly 20 pA P
Bingangsstrom Low I Eingang IO,I1 250 BA
Iy, Eingang Ph 20 HA ‘
Komparatoreingangsstrom -IIC 20 HA Pl
Ausgangsreststrome Iyarl 200 pA
IIMBR' 200 pA
Ausgangsséttigungs- Usat -IM A 'IMB 1A 1,9
spannungl Usat IMA = IMB =1A 1,6 \Y |
Diodenflufispannung .UF UPh = 0,4V, 1,8 ‘
Iya =1 A !
Upp = 2,4V, 1,8 \%
IMB =1A
Upp = 0,4V, 2,0 \
Typa=1 A N
Upy, = 2,4V, 2,0 \% :
Iyg=1A N
Referenzeingangsstrom IURef URef: 5V, 250 650 RA i
Komparatorschaltwellen UCL 65 90 mV g
I
Uom 230 270 mV i
UCH 390 440 mV : :
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Ubersichtsschaltplan Bauform: DIP-20, Plast (Bild 8)

Der B 3925 DD ist ein monolithisch integrierter Motorprozessor mit Keramikresonator und
internen Leistungstreibern. Er ist zur Ansteuerung und Regelung von Elektronikmotoren
fur den Einsatz in Diskettenlaufwerken mit zwei Drehzahlen geeignet.
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pezeichnung der Anschlilsse

1

©w o -a o

10

Ausgang System S (AS) /
Triggereingang System S (ES)
Ausgang System R (AR) /
Triggereingang System R (ER)
MeBwiderstand (RM)
MasseanschluB 1 (M1)
Invertierender Integrator-
eingang (~EI)
Integratorausgang (AI)
STOP-Eingang (E5)
FilteranschluB (REG)
Digitaler Fehlerausgang (DSC)
ServiceanschluB (A2)

11 Drehzahlprogrammierung (E0)

12 Drehzahlprogrammierung (E1)

13  Oszillator 1 (0SC1)

14 Oszillator 2 (0SC2)

15 MasseansehluB 2 (M2)

16 Siebkondensatoransehluf (CT)

17 nicht belegt

18 Betriebsspannung (UCC)

19 Interne Versorgungsspannung

(UINT)

20 Ausgang System T (AT) /

Triggereingang System T (ET)

Der Schaltkreis besteht aus folgenden Funktionsgruppen:

Netzteil:

Regelverstérker:

Endstufenkomplex:

Triggerkomplex:

Band-Gape-Referenz, 4,2 V Aufstockung,
Anlauf- und Stopp-Schaltung,
Unterbetriebsspannungsabschaltung (< 6 V),
Uberbetriebsspannungsabschaltung (> 22 V) und

Ubertemperaturabschaltung (> 125 °C),
Bezugswerterzeugung (ca. 2,1 V),

Diskriminatorstufe (DSC),

Integrator mit Hochohmeingang,

automatische Vorverstérkungsreduzierung im
Anlauf auf 0 dB,

Anlaufstromerzeugung,

Endstufenstrombegrenzung und
Motorstromabschaltung bei Ansprechen einer
Schutzschaltung .

Stromschalter zur Umschaltung der drei Endstufen,
3 strombegrenzte Treiberstufen,

3 Endstufen und

3 Abkommutierungsstufen mit Hochpéssen und
Thyristornaehbildung.

3 identische Triggerstufen zur Ermittlung des
optimalen Kommutierungspunktes,

3 Schmitt-Trigger mit C-Umladung zur Stérunter-

driickung und Drehstromgleichrichter.
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M

Einheit

mA

mA

mA
mA

Digitalkomplex: Betriebsartenumschalter, Anlaufregister, Schaltspeiehery
Anlaufteiler, Z#hldiskriminator, Drehrichtungsschaitey ,
Drehzahlschalter und Drehzahlmatrix sowie
Hochlaufschalter.
Servicekomplex: Kennzeichnung des drehzahlgeregelten Motorlaufes,
Ausgabe der Drehzahlfrequenz und
Grenzwerte Ausgabe der Gleichlaufqualitit.
Grenzwert Iz%liI(':Zhe-n min. max.
Betriebsspannung UCC 22
Spannung der Ausgangs- | U AR’ 0 36
stufen U AS’
Uar
und Triggereingéinge Ugpo 0 36
Ugs’
UET
Spannung an den An- UEE 0 5,5
schliissen EER, EES,
EET,
CcT UCT 0 UCc
Spannung an den UE 0 5,5
Anschliissen E5, E6, E7,
E0, E1, E2, E3, E4
A2 U A2 0 UCC
REG UREG 0 4,0
Dauerendstufenstrom IAR’ 0 600
Tas?
A
Spitzenendstufenstrom IAR’ 0 800
(t < 4 5s) I AS?
Tar
Integratorausgangsstrom IAI -10 10
Strom des Betriebs- IAl -1 1
artenumschalters
Sperrschichttemperatur Tj 150
Umgebungstemperatur- Ta -10 70
bereich
Gesamtverlustleistung Ptot 750
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UL 7211 D/UP 7211 D  LCD-Ansteuerschaltkreis

L

87 01F71

6202 F2 87 03 F3 84 Dt F4

Ireiber 0
[TITII]

Spescher
2}
y I I I I
77 i 1 i
l2
I3
D1
D2
03
WY
. p - 8P (6)
2‘2 Oszitlator e Sreiben -
i ERabe | pinttus-
gang (9)

Ubersichtschaltplan Typstandard: UL 7211 D: TGL 42635
UP 7211 D: TGL 42638

Bauform: DIP-40, Plast (Bild 14)

Die Schaltkreise ermdglichen die Aufbereitung von BCD-Eingangsinformationen fiir die
Ansteuerung einer 7-Segment-LCD-Anzeige mit 4 Stellen. Die Schaltkreise unterscheiden
sich hinsichtlich der Dateneingabe:

UL*7211 D - Die 4 Bit Dateninformation (I0 bis 13) und die Digitinformation (codiert
auf 2 Bit) werden in Abhénigkeit von 2 ODER-verkniipften Chip-Select-Ein-
géngen in Zwischenspeicher iibernommen. Einschreiben in den Speicher mit
CS1 = Cs2 = UIL; Dekodierung und Ubernahme in den Ausgangsspeicher

o UIH von CS 1 oder CS 2.

UP 7211 D - Das zu jeweiligen BCD-Eingangsinformation an ‘10 bis .13 gehérende Digit

mit der Anstiegsflanke U

wird {ber UI = H am entsprechenden Digitauswahleingang ID1 bis [D4
selektiert.

Im Schaltkreis sind integriert:
- Oszillator und Teiler - BCD-zu-7-Segment-Dekoder
- Anzeigespeicher - Segmenttreiber

- Eingangslateh und 2-zu-4-Dekoder (nur UL 7211 D)
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AnschluBbelegung und Schaltzeichen ig

Typstandard: TGL 42075 16

Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)

Integrierte BCD-zu-7-Segment-Dekoder/Treiber
gangsstufen. Die Eingangsstufen sind TTL-, LS-TTL- und CMOS-kompatibel. Die Aus-
gangsstufen sind als Konstantstromsenken ausgelegt, die beim D/E 345 D und D/E 347 D
intern fest eingestelit, beim D/E 346 D und D/E 348 D extern iiber einen Widerstand

Bez
1

eichnung der Anschliisse

Eingang "B"

Eingang "C"

nicht belegt bei D/E 345 D,
D/E 347 D, Ausgangsstromstey-
erung bei D/E 346 D, D/E 348 1)
Eingang BI; Ausgang RBO
Eingang RBI

Eingang "D"

Eingang "A"

Masse

Ausgang "e"

Ausgang "d"

Ausgang "e"

Ausgang "b"

Ausgang "a"

Ausgang "g"

Ausgang "{"

UCc - Betriebsspannung

in I’L-Technik mit Konstantstrom-Aus-

bzw. Einstellregler linear von 0 bis 40 mA einstellbar sind.

Ausgewiihlte Kennwerte

Kennwert ;{:izzh—en MefBbedingung _min. | typ. max. |Einheit
Betriebsspannung E-Typen UCC 4,75 6 A
D-Typen UCC . 4,5 5,5 V'
Stromaufnahme ICC D/E 345 D; D/E 347 D 8 mA
ICC D/E 346 D; D/E 348 D 25 mA
Ausgangsstrom
UCC =5V UOon: 4V IOon D/E 345 D; D/E 347D | 8 14 mA
UCC = U3 = 4,75 V IOon D/E 346 D; D/E 348 D | 40 mA
Betriebstemperaturbereich
D-Typen T, 0 70 °C
E-Typen T, -25 85 °C
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AnschluBbelegung und Ubersichtsschaltplan

. KurzschluBfester Treiberschaltkreis

Bezeichnung der Anschliisse

A,B,C -

D

M

nicht negierende
Eingéinge
negierende Ein-
ginge

Anschlug fir ex-
ternen Kondensator
zur Einstellung der
Signalverzogerungs-
zeit der 2. UND-
Funktion

Ausgénge

Anschluf zum Ein-
stellen der H-Aus-
gangsspannung

Masse

Typstandard: TGL 37512
Bauform: DIP-16, Plast

(Bild 4)

- 3 AND-Gatter mit 2, 3 und 4 Eingéingen, wobei je ein Eingang invertierend wirkt.

Logische Funktion: Y1 = Al x Bl x C1 x DI

Y2 = A2 x B2 x D2

Y3 = A3 x D3
Ausgewéihlte Kennwerte

Kurz- : . . .

Kennwert seichen MefBbedingung min. | typ. max. |Einheit
Betriebsspannung U ce 14 32 A
Eingangsspannung an UIL -0,15 5 \
A, B, C, D Uy 7,5 44 \%
Ausgangslastfaktor Ng 10
KurzschluBstrom 'IOSH 18 mA




D 4803 DC 8 Bit Treiberschaltkreis

o Uee

Lampen-

TTe~
AUSGANG tesh

Applikationsbeispiel: Gliihlampentreiber
Typstandard: TGL 45250

Bauform: DIP-18, Plast (Bild 6)

Der 8 Bit Treiberschaltkreis D 4803 DC ist ein Darlington-Array mit offenen Kollektor-
ausgéngen und integrierten Freilaufdioden fiir induktive Lasten; Eingdnge sind TTL- oder
5 V CMOS-kompatibel; die Ausgéinge haben einen hohen Kollektorstrom (bis 500 mA) und
hohe Spannungsfestigkeit (50 V).

Ausgewiihlte Kennwerte

Kurz- . . .
Kennwert seichen MeBbedingung min. | typ. max. [Einheit
Ausgangsspannung UY 0 50 )
Ausgangsstrom IY 0 400 mA

IYM <0,5 ton <10 ms 500 mA
Verlustleistung je Treiber PX 700 mW
Gesamtverlustleistung Ptot 1,7 w
Verzogerungszeit tPLH; 1000 ns

tpHL
Betriebstemperaturbereich Ta 0 70 °C
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p 6221 VC

Bipolarer 4fach-Treiberschaltkreis . 1, Eptwickiung «

» » oY1
Tio T
H 2
I j& +—oD},2
| 4.
L N
"] T
—oY3

T30

e e L=

|
|
EN L
Bauform: TO 220-Plast 15polig (Bild 22)

Ubersichtsschaltplan

Der Schaltkreis D 6221 VC ist ein bipolarer monolithischer 4fach-Treiberschaltkreis zur
Ansteuerung induktiver oder ohmscher Lasten, insbesondere zur Steuerung des Stromes in
Druckmagnetspulen eines Nadeldruckkopfes. Mit 6 Schaltkreisen kann die Nadelauswahl
eines 24-Nadeldruckkopfes realisiert werden. Die npn-Darlington-Ausgénge mit offenem
Kollektor und integrierten schnellen Freilaufdioden sind zum Schalten induktiver Lasten
fir Stréme bis 1,5 A und Spannungen bis 46 V ausgelegt, Die Substratdioden diirfen mit
max. 360 mA belastet werden. Fiir die Eingangslogik betrdgt die Betriebsspannung 4,5 V
bis 5,5 V. Die Steuereingéinge sind TTL-kompatibel. Ein gemeinsamer Enable-Eingang er-
laubt das gleichzeitige Sperren aller vier Ausgiinge. Zum Zweck logischer Verkniipfungen
darf bei Einhaltung des zuldssigen Ausgangsstromes pro Treiber eine beliebige Anzahl von
Ein- und Ausgéingen jeweils parallel geschaltet werden. Ein Kurzschluf der Ausgénge ist
unzuléssig. Das 15polige Multiwattgehéiuse erlaubt eine Verlustleistung von 30 W. Die
Kilhifahne liegt auf Massepotential.
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Bezeichnung der Anschliisse
' Kurz- . B el t
1 Ausgang Treiber 2 (Y2) 9 Enable-Eingang (EN) grenzwert zeichen min. max. Einheit
2 Freilaufdioden Treiber 1 10 nicht belegt . )
, gesamtverlustleistung Pt 0 30 W
und 2 (D1, D2) 11 Eingang Treiber 3 (13) < 60 °C 6) o
Fi
} 3 Ausgang Treiber 1 (Y1) 12 Eingang Treiber 4 (14) Tc = ) )
‘ i i . jnnerer Wédrmewiderstand |R hi 0 3 K/W
i 4 Eingang Treiber 1 (I1) 13 Ausgang Treiber 4 (Y4) thje
: : ; . . . sperrschicht-Gehduse
| 5 Eingang Treiber 2 (12) 14 Freilaufdioden Treiber 3 derstand . R 40 K/W
! i erstan .
; 6 nicht belegt und 4 (D3, DA4) Warme‘;:f . thja ‘
' cht-Umgebun :
3 7 Betriebsspannung (UCC) 15 Ausgang Treiber 3 (Y3) Sperrschil Nt & & T 150 oG
i hichttemperatur .
'3‘ 8 Masse (M) Sperrsci P ]
1) Eine Untersehreitung dieses Wertes ist zuliissig, wenn der Eingangsstrom —II auf max.
Funktionstabelle 16 mA begrenzt wird
Enable Eingang Ausgang 9) Mehr als 2 Treiber sind gleichzeitig leitend . ‘ ' i
3) Hochstens 2 Treiber (Treiber 1 und 4, 2 und 4, 1 und 3 oder 2 und 3) sind gleichzei-~ ‘-j
] H i ON H ... High-Pegel tig leitend |
. H L OFF L ... Low-Pegel 1) Testverhéiltnis Ty =t t o0 = 0,01 !
L X OFF X ... Pegel beliebig (H oder L) 5) Statische Dauerverlustleistung
Him 6) Tc ... Gehdusetemperatur ‘
L Grenzwerte
dl Betriebsbedingungen ?
i Kurz- i
Grenzwert : min. . Finhei My
} zeichen max Einheit < ert Kurz- min max Einheit ol
Ll _ Kennw zeichen : : : ih
. Eingangsstrom -1y 16 mA "“
(i Ausgangsspannung Uy 50 v Ausgangsspannung Uy 46 v : [
! Betriebsspannung UCC 0 7 \ Betriebsspannung UCC 4,5 5,5 \ |
N Eingangsspannung U, -0,151) Use \ Eingangsspannung High Un 2,0 v ‘[
! ‘j; ; Ausgangsstrom je Treiber |Iy 1,32) A Eingangsspannung Low Ui, 0,8 v
A Iy 1,83) A Ausgangsstrom je Treiber |I, 1,1;; A
‘ Ausgangsspitzenstrom je IYM 2,5 A I 1,5 A
1. Treiber t _ < 10 ms, DiodenfluBstrom Ip 0 1,5 A :
il TV <